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(Actos adoptados em aplicacdo do titulo V do Tratado da Unido Europeia)

DECISAO DO CONSELHO

de 9 de Mar¢o de 1999

que altera a Decisao 94/942/PESC relativa a Acgdo Comum, adoptada pelo Conselho com
base no artigo J.3 do Tratado da Unido Europeia, respeitante ao controlo da exportacao de
bens de dupla utilizacao

(1999/193/PESC)

O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da Unido Europeia e,
nomeadamente, o seu artigo J.3,

Tendo em conta as orientagdes gerais do Conselho
Europeu realizado em Lisboa a 26 ¢ 27 de Junho de
1992, :

Considerando que, em 19 de Dezembro de 1994, o
Conselho adoptou, com base no artigo J.3 do Tratado
da Unido Europeia, a Decisio 94/942/PESC relativa a
uma ac¢do comum respeitante ao controlo da exporta-
¢do de bens de dupla utilizagio (1);

Considerando que a lista de bens constante dos anexos
I e IV da Decisio 94/942/PESC devera ser alterada de
modo a ter em conta os compromissos assumidos
pelos Estados-membros em instdncias internacionais;

Considerando que os anexos I, I, III, IV e V foram
frequentemente alterados e que, por motivos de cla-
reza, as diversas alteracdes deverdo ser consideradas
num texto Gnico consolidado,

DECIDE:

Artigo 1.°

Os anexos I, I, III, IV e V da Decisio 94/942/PESC, a
que se refere o Regulamento (CE) n.° 3381/94 do Con-

(1) JO L 367 de 31.12.1994, p. 8. Decisio com a Gltima
redac¢do que lhe foi dada pela Decisio 1999/54/PESC
(JO L 18 de 23.1.1999, p. 1}.

selho, de 19 de Dezembro de 1994, que institui um
regime comunitirio de controlo das exportacdes de
bens de dupla utilizagio (%), sdo substituidos pelos ane-
xos I, II, T, IV e V que constam do anexo da presente
decisio.

Artigo 2.°

A presente decisdo serd publicada no Jornal Oficial.

Artigo 3.°

A presente decisdo entra em vigor na data da sua
publicagio.

E aplicavel a partir do trigésimo dia seguinte 4 data da
sua publicagio.

Feito em Bruxelas, em 9 de Margo de 1999.

Pelo Conselho
O Presidente
W. RIESTER

(*) JO L 367 de 31.12.1994, p. 1. Regulamento alterado
pelo Regulamento (CE) n.° 837/95 (JO L 90 de
21.4.1995, p. 1).
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ANEXO

“ANEXO1I

Lista a que se refere o artigo 2° da Decisdo 94/942/PESC e o n° 1 do artigo 3°
do Regulamento (CE) n® 3381/94

LISTA DE BENS DE DUPLA UTILIZAGAO

A presente lista permite dar aplicagdo pratica aos controlos internacionalmente acordados sobre bens de dupla utilizago,
nomeadamente no Acordo de Wassenaar, no Regime de Controlo da Tecnologia dos Misseis (MTCR), no Grupo de
Fornecedores Nucleares (NSG), no Grupo da Australia e na Convengéo sobre Armas Nucleares. Ndo foram tomados em
consideragio os artigos que os Estados-Membros possam querer incluir numa lista de excepgdes, nem os controlos
nacionais (controlos de origem extra-regime) que possam ser mantidos pelos Estados-Membros.
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NOTAS GERAIS AO ANEXO 1

1. Para o controlo dos produtos concebidos ou modificados para uso militar, consultar a(s) lista(s) correspondentes de
controlo de produtos para uso militar mantida(s) por cada um dos Estados-Membros. As referéncias VER
TAMBEM A "LISTA DE MATERIAL DE GUERRA" contidas no presente anexo remetem para essas listas.

2. O objectivo dos controlos contidos no presente anexo ndo deve ser contrariado pela exportagio de bens nio
controlados (incluindo instalagdes) que contenham um ou mais componentes sujeitos a controlo, quando o ou os
componentes sujeitos a controlo forem o elemento principal desses bens e puderem ser removidos ou utilizados para
outros fins.

N.B.: Para avaliar se o(s) componente(s) controlados deve(m) ou ndo ser considerado(s) o elemento principal, é
necessario ponderar os factores quantidade, valor e know-how técnico em jogo, bem como outras
circunstdncias especiais que possam justificar a classificacdo do(s) componente(s) controlado(s) como
elemento principal do artigo em questao.

3. O controlo da transferéncia de tecnologia no presente anexo limita-se &s formas palpaveis.
4. Os bens especificados no presente anexo incluem tanto os produtos novos como os usados.
NOTA SOBRE TECNOLOGIA NUCLEAR (NTN)

(Ler em conjugagdo com a Secgio E da Categoria 0.) -

A "tecnologia" directamente associada a qualquer dos produtos incluidos na Categoria O serd alvo de controlo em
conformidade com o disposto para a Categoria 0.

A "tecnologia" para o "desenvolvimento," "produg@o” ou "utilizag@o" de produtos sujeitos a controlo mantém-se sujeita a
controlo mesmo quando aplicavel a produtos n3o controlados.

A aprovagio de produtos para exportagdo autoriza também a exportagio para o mesmo utilizador final da "tecnologia"
minima necessdria para a instalagdo, exploragio, manutengio e reparag@o dos produtos.

O controlo da transferéncia de "tecnologia" ndo se aplica as informagdes "do dominio piblico" nem & "investigagio
cientifica de base".
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NOTA GERAL SOBRE TECNOLOGIA (NGT)
(Ler em conjugagdo com a Secgdo E das Categorias 1 a2 9)

A exportagdo da "tecnologia" "necessaria" para o "desenvolvimento", "produgio" ou "utilizag#io" de produtos incluidos nas
Categorias 1 a9 é controlada de acordo com o disposto para as Categorias 1 2 9. '

A "tecnologia" "necessaria" para o "desenvolvimento", "produ¢do” ou "utilizagdo" de produtos sujeitos a controlo
mantém-se sujeita a controlo mesmo quando aplicavel a produtos néo controlados.

Os controlos nio se aplicam & "tecnologia" minima necesséria para a instalagdo, exploragdo, manutengdo (verificagio) e
reparagio de produtos ndo controlados ou cuja exportagdo tenha sido autorizada.

N.B.: Isto ndo isenta a "tecnologia” especificada em 1E002.e, 1E002.f, e SE002.D.

O controlo da transferéncia de "tecnologia” ndo se aplica as informagdes "do dominio piblico", a "investigagio cientifica
de base", nem 2 informagio minima necessaria a utilizagdo de aplicagdes patenteadas.

NOTA GERAL SOBRE O SUPORTE LOGICO (NGS)
(A presente nota revoga todo e qualquer controlo ao abrigo da Secgdo D das categorias 0 a 9)

As Categorias 0 a 9 da presente lista ndo abrangem o "suporte 16gico" que:

a. Esteja geralmente 2 disposi¢do do ptiblico em virtude de ser:
1. Vendido directamente, sem restri¢des, em postos de venda a retalho, através de:
a. Venda directa;
b. Venda por correspondéncia;
c. Encomenda por telefone; e
2. Concebido para ser instalado pelo utilizador sem necessidade de assisténcia técnica importante por parte do

fornecedor; ou

N.B. O ponto a. da Nota Geral sobre o Suporte Logico ndo isenta o "suporte logico" especificado na Categoria 5
- Parte 2 ("seguranga da informagdo”).

b. Seja "do dominio publico”.
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DEFINICOES DOS TERMOS UTILIZADOS NO PRESENTE ANEXO
As referéncias as categorias sdo dadas entre parénteses apds o termo definido.

"Adaptado para fins militares" (1) - Diz-se de tudo o que tenha sofrido uma modifica¢o ou selecgio (como alteragio da
pureza, do tempo de conservagdo, da viruléncia, das caracteristicas de disseminagdo ou da resisténcia as radiagdes UV)
destinada a aumentar a sua capacidade para causar vitimas humanas ou animais, degradar equipamento, destruir cotheitas
ou danificar o ambiente.

"Aeronave" (179) - Veiculo aéreo de asa fixa, de asa de geometria varidvel ou de asa rotativa (helicoptero), de rotor
basculante ou de asas basculantes.
N.B.: Ver também "aeronave civil".

"Aeronave civil" (179) - As "aeronaves" mencionadas pela sua designagio prépria nas listas de certificados de
navegabilidade publicadas pelas autoridades de aviagdo civil, para operar em rotas comerciais civis, domésticas e
internacionais, ou destinadas a utilizagdo legal civil, privada ou de negécios.

N.B.: Ver também "aeronave".

"Agilidade de frequéncia" (saltos de frequéncia) (5) - Forma de "espectro expandido" em que a frequéncia de emissio de
um tnico canal de comunicagdes ¢ modificada através de passos discretos.

"Agilidade de frequéncia de radar" (6) - Técnica por meio da qual a frequéncia portadora de um emissor de radar pulsante
¢ modificada segundo uma sequéncia pseudo-aleatéria, entre impulsos ou grupos de impulsos, sendo o valor da
modificagdo superior ou igual & largura de banda pulsante.

"Agregados de antenas com relagio de fase orientaveis electronicamente" (56) - Antenas que formam um feixe mediante
um acoplamento de fase, isto ¢, a direcgio do feixe é controlada pelos coeficientes de excitagdo complexos dos elementos
radiantes e pode ser modificada em azimute, em elevagio, ou ambos, por meio de um sinal eléctrico, tanto na emissio
coOmo na recep¢ao.

"Algoritmo assimétrico” (5) - Algoritmo criptografico que utiliza cédigos de tipo matemético diferentes para a cifragem e a
decifragem.
N.B.. Uma utilizagdo comum de "algoritmos assimétricos" é a gestdo de cédigos.

"Algoritmo simétrico” (5) - Algoritmo criptografico que utiliza codigos idénticos para a cifragem e a decifragem.
N.B.. Uma utilizagdo comum de "algoritmos simétricos" é a confidencialidade dos dados

"Amplificagdo optica” (5) - Técnica de amplificagio que, fias comunicagdes dpticas, introduz um ganho nos sinais épticos
que tenham sido gerados por uma fonte Optica distinta, sem conversio em sinais eléctricos, isto é, utilizando
amplificadores dpticos a base de semi-condutores, ou amplificadores luminescentes de fibras épticas.

"Analisadores de sinais” (3) - Aparelhos capazes de medir e visualizar as propriedades fundamentais dos componentes de
frequéncia tinica de sinais multifrequéncia.

“Analisadores de sinal dinimicos" (3) - "Analisadores de sinal" que utilizam técnicas digitais de amostragem e'de

transformag@o para visualizar o espectro de Fourier da forma de onda dada, incluindo as informagdes relativas a amplitude
e a fase.

N.B.: Ver também "analisadores de sinais"

"Atomizacio centrifuga” (1) - Processo destinado a reduzir um fluxo ou um banho de metal fundido em goticulas de
didmetro igual ou inferior a 500 micrometros, por acgdo de forga centrifuga.

"Atomiza¢do por gas" (1) - Processo destinado a transformar o vazamento de uma liga metalica fundida em goticulas de
diémetro igual ou inferior a 500 micrémetros, por meio de uma corrente gasosa a alta pressio.

"Atomizagdo sob vacuo" (1) - Processo de redugdo de um fluxo de metal fundido a goticulas de didmetro igual ou inferior
a 500 micrometro, pela evolugdo rapida de um gas dissolvido apés exposicio ao vicuo.

“Banda" (1) - Material constituido por "monofilamentos", "corddes", "mechas", "cabos de fibras”, "fios", etc. entrelagados
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ou unidireccionais, normalmente pré-impregnados de resina.
N.B. "Corddo" é um feixe de "monofilamentos” (normalmente mais de 200) dispostos de forma mais ou menos
paralela.

"Cabo de fibras" (1) - Feixe de "monofilamentos", em geral aproximadamente paralelos.

"Cartio personalizado inteligente" (5) - Cartio inteligente que contém um microcircuito que foi programado para uma
aplicagdo especifica e que ndo pode ser reprogramado pelo utilizador para nenhuma outra aphcac;ao

"Circuito integrado hibrido" (3) - Combinac&o de circuitos integrados, ou circuito integrado que possui 'elementos de
circuito' ou 'componentes discretos' ligados entre si para executar uma ou mais fungdes especificas, e que reline todas as
seguintes caracteristicas

a. Integra, pelo menos, um dispositivo néo encapsulado

b. A ligagio dos diferentes elementos entre si é feita por métodos tipicos de produgdo de circuitos integrados;
c. E substituivel como uma s6 entidade; e

d. Normalmente, nio pode ser desmontado.

N.B.1: 'Elemento de circuito’' é um elemento funcional activo ou passivo unico num circuito electronico, como um
diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.

N.B.2: 'Componente discreto' é um ‘elemento de circuito’, encapsulado em separado e que possui ligagdes
exteriores proprias.

"Circuito integrado éptico” (3) - "Circuito integrado monolitico" ou "circuito integrado hibrido" que integra um ou mais
elementos concebidos para funcionar como detectores ou emissores Spticos ou para realizar uma ou mais fungdes opticas
ou electro-dpticas. -

“Circuitos integrados monoliticos" (3) - Combinagdes de varios 'elementos de circuito’ passivos ou activos, ou de ambos,
que: ’ | ‘
a. Sejam fabricados por processos de difus3o, de implantagio ou de depésito, dentro de ou sobre um elemento
semicondutor inico isto é, uma pastilha (chip);
. Se considerem associados de forma indivisivel; e
c. Realizem a(s) fun¢do(des) de um circuito.
N.B. 'Elemento de circuito' é um elemento funcional activo ou passivo tnico num circuito electrénico, como um
diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.

“Circuitos integrados multipastilhas" (3) - Circuitos que contém, pelo menos, dois "circuitos integrados monoliticos”
g p q p g
fixados num "substrato" comum.

"Circuitos integrados do tipo pelicula” (3) - Cdnjuntos de 'elementos de circuito’ e de interligacdes metalicas formados por
depdsito de uma pelicula fina ou espessa sobre um "substrato" isolante.
N.B. 'Elemento de circuito' é um elemento funcional activo ou passivo unico num circuito e[ectr onico, como um
diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.

“Circulo de probabilidade igual” (7) - Medida de precisdo, que representa o raio do circulo centrado no alvo, a uma
distancia especifica, no qual tém impacto 50% das cargas uteis.

"Cobertura efectiva do radar" (6) - Alcance especificado de visualizagdo ndo ambigua de um radar.

"Cédigo-fonte" (ou linguagem-fonte) (4 56 7 9) - E uma expressio adequada de um ou mais processos que pode ser
transformada por um sistema de programagio numa outra forma, executavel pelo equipamento ("Codigo-objecto” (ou
linguagem-objecto)).

"Cédigo-objecto”(9) - Forma de expressdo adequada de um ou mais processos, executavel pelo equipamento, que foi
transformada pelo sistema de programagdo a partir de uma outra forma ("cédigo-fonte" (ou linguagem-fonte)).

"Comando digital de motor com controlo total" ("FADEC") (7 9) - Sistema de controlo electrénico para turbinas a gas ou
motores de ciclo combinado que utiliza um computador digital para controlar as varidveis necessarias para regular o
impulso do motor ou a poténcia a saida do veio em toda a gama de funcionamento do motor desde o inicio da contagem do
combustivel até ao corte do mesmo.

"Cominui¢do" (1) - Processo de redugio de um material a particulas, por trituragdo ou moagem.
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"Compésito” (1 2 6 8 9) - Conjunto de uma "matriz” e de uma ou mais fases constituintes na forma de particulas, cristais
capilares, fibras ou combinagdes destas fases, cuja presenga esta ligada a um ou mais fins especificos.

"Compresso de impulsos" (6) - Codificagdo e processamento de um impulso de sinal de radar de longa duragio, num
impulso de curta duragdo, mantendo as vantagens de uma energia pulsante elevada.

"Computador digital" (4 5) - Equipamento que pode, sob a forma de uma ou mais variaveis discretas:

a. Aceitar dados;

b. Armazenar dados ou instrugSes em dispositivos fixos ou modificaveis (por gravagio);

C. Processar dados por meio de uma sequéncia de instrugdes armazenadas e modificaveis; e
d. Assegurar a saida de dados. -

N.B.: As modifica¢bes de uma sequéncia de instrucdes armazenadas incluem a substituicdo de dispositivos fixos
de memdria, mas ndo a substitui¢do da cablagem ou das interligagdes.

"Computador hibrido" (4) - Equipamento capaz de:

a. Aceitar dados;
b. Processar dados analdgicos ou digitais; e
c. Assegurar a saida de dados.

"Computador neuronal" (4) - Dispositivo de célculo concebido ou modificado para imitar o comportamento de um

. neurénio ou conjunto de neurdnios, isto ¢, dispositivo de calculo que se distingue pela sua capacidade de modular os pesos

e nimeros das interligagdes de uma série de componentes de cilculo, com base em dados anteriores.

"Computador éptico” (4) - Computador concebido ou modificado para utilizar a luz para representar os dados, e cujos
elementos 16gicos de calculo se baseiam em dispositivos opticos ligados directamente.

"Computador sistélico matricial" (4) - Computador onde o fluxo e a alteragiio dos dados sdo dinamicamente controlados
pelo utilizador ao nivel da porta logica.

"Comutagio dptica” (5) - Encaminhamento ou comutagio de sinais pticos sem conversio em sinais eléctricos.
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"Conjunto electrénico” (3 4 5) - Grupo de componentes electrénicos ("elementos de circuito", "componentes discretos”,
circuitos integrados, etc.), ligados entre si para desempenhar uma ou mais funges especificas, substituiveis conjuntamente
e normalmente desmontaveis.
N.B.1: "Elemento de circuito" é um elemento funcional activo ou passivo iinico num circuito electronico, como um
diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.
N.B.2: "Componente discreto” é um "elemento de circuito" encapsulado em separado e que possui as suas proprias

ligagGes exteriores.

"Conjunto de orientagfo” (7) - Sistemas que integram o processo de medicgo e calculo da posigio € velocidade de um
veiculo (ou seja, navegagdo) com o processo de calculo e envio de ordens de comando para os sistemas de controlo de voo
do veiculo, de forma a corrigir a trajectdria.

"Constante de tempo" (6) - Tempo que decorre entre a aplicagio de um estimulo luminoso e 0 momento em que 0 aumento
de corrente atinge o valor de 1-1/e vezes o valor final (isto €, 63% desse valor).

"Controlador de acesso a rede" (4) - Interface fisica para uma rede de comutagio distribuida. Utiliza um suporte comum
que funciona em permanéncia com o mesmo "débito de transferéncia digital" e que utiliza a arbitragem (por exemplo,
detecglio de testemunho e de portadora) para a transmissdo. Independentemente de outros dispositivos, selecciona os
pacotes de dados ou os grupos de dados (por exemplo, IEEE 802) que lhe sdo dirigidos. E um conjunto que pode ser
integrado em equipamentos informéticos ou de telecomunicagdes para assegurar o acesso as comunicagdes.

"Controlador de canal de comunicagdes" (4) - Interface fisica que controla o-fluxo de informagdo-digital sincrona ou
assincrona. Trata—se de um conjunto que pode ser integrado num equipamento informético ou de telecomunicagdes para
assegurar 0 acesso as comunicagoes.

"Controlo adaptativo" (2) - Sistema de controlo que ajusta a resposta em func3o das condi¢des detectadas durante o
funcionamento (referéncia ISO 2806-1980).

"Controlo de contorno” (2) - Dois ou mais movimentos sujeitos a "controlo numérico", executados segundo instruges que
designam a posigio requerida seguinte e as velocidades de avango necessérias para essa posi¢do. Estas velocidades variam
umas em relagio as outras de forma a produzir o contomo pretendido (Referéncia ISO/DIS 2806-1980).

"Controlo numérico” (2) - Comando automatico de um processo, realizado por um dispositivo que interpreta dados
numéricos, introduzidos 2 medida que a operago se processa (Ref. ISO 2382).

"Controlo por programa residente” (2 3 5) - Controlo que utiliza instrugdes armazenadas numa memoria electrénica, que
podem ser executadas por um processador para controlar a execug3o de fungdes pré-determinadas.
N.B.  Um equipamento pode possuir "controlo por programa residente"”, quer a memdria electrénica seja interna
ou externa.

“Controlo primério de vé0" (7) - Controlo de estabilidade ou de manobra de uma "acronave" que utiliza geradores de
forga/momento, ou seja, superficies de controlo aerodinimico ou a vectorizagio do impulso propulsor.

"Controlo total de vdo" (7) - Controlo automatico das variaveis de estado da "aeronave" e da trajectdria de vo para
cumprir objectivos de missdo em resposta a alteragdes em tempo real dos dados relativos a objectivos, riscos ou outras
" L]
aeronaves".

"Criptografia" (5) - Disciplina que engloba os principios, meios e métodos de transformagio de dados, com o fim de
dissimular o seu contetido de informag3o, impedir a sua modificagio ndo detectada ou impedir a sua utilizagdo ndo
autorizada. A “criptografia" limita—se a transformagdo da informag3o utilizando um ou mais "pardmetros secretos” (por
exemplo, varidveis criptogréficas) ou a gestdo de codigos associada.
N.B.: "Pardmetro secreto” é uma constante ou cédigo desconhecido de outras pessoas ou partilhado unicamente
no seio de um grupo.

"Culturas vivas isoladas" (1) incluem culturas vivas na forma dormente e em preparagles secas.

"Débito binario" (5) - Débito tal como definido na Recomendagio 53-36 da UIT, tendo presente que, para a modulagio
nio bindria, os bauds e os bits por segundo nio sdo equivalentes. Incluem-se os digitos utilizados nas fungdes de
codificagio, verificagdo ¢ sincronizagio.

N.B.1.:Na determinagdo do "débito bindrio", os canais de servigo e administrativos sdo excluidos.
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N.B.2.:E o débito mdximo unidireccional, isto é, na emissdo ou na recep¢io.

"Débito de transferéncia digital" (5) - Velocidade total da informagZo transferida directamente em qualquer tipo de suporte.
N.B.: - Ver também "débito total de transferéncia digital”. .

"Débito de vectores 3-D" (4) - Nimero de vectores gerados por segundo que inclui vectores multitrago de 10 pixels, em
rectangulo, de orientagdo aleatdria, e valores de coordenadas X-Y-Z inteiros ou de virgulas flutuante (o valor a considerar é
o mais elevado dos dois).

"Débito total de transferéncia digital” (5) - Nimero de bits, incluindo os de codificagio em linha, os suplementares, etc.,
que passam por unidade de tempo, entre equipamentos correspondentes num sistema de transmissdo digital.
N.B. Ver também "débito de transferéncia digital".

"Densidade équivalente" (6) - Massa de uma éptica por unidade de superficie 6ptica projectada numa superficie 6ptica.

"Densidade total de corrente” (3) - Nitmero total de amperes-espira da bobina (isto €, o nimero de espiras multiplicado
pela corrente maxima transportada por cada espira), dividido pela secgio transversal total da bobina (incluindo os
filamentos supercondutores, a matriz metalica onde estes sdo incorporados, o material de encapsulagem, os canais de
refrigeragio, efc).

"Densificagio isostatica a quente" (2) - Processo em que, recorrendo a diversos meios (gases, liquidos, particulas solidas,
etc.), se pressuriza uma pe¢a fundida a uma temperatura superior a 375 K (102°C) num espago fechado, produzindo-se
uma forga de igual intensidade em todas as direcgdes, a fim de reduzir ou eliminar os chochos dessa pega fundida.

"Desempenho tedrico composto ("DTC") (3 4) - Medida da velocidade de calculo expressa em milhdes de operagdes
tedricas por segundo (Motps) calculada utilizando a agregagio dos "elementos de computaggo" (EC).
N.B.: Ver categoria 4, Nota técnica.

"Desenvolvimento” (NGT NTN todos) - Operagdo ligada a todas as fases que precedem a produgiio em série, como:
concepgio (projecto), investigagdo de concepgdo, analises de concepgio, conceitos de concepgdo, montagem e ensaio de

_ protdtipos, planos de produgdo-piloto, dados de concepgdo, processo de transformac;ao dos dados de concepgdo num

produto, concepgio de configuragio, concepgio de integrago e planos.
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"Desvio angular de posi¢do (2) - Diferenga maxima entre a posigdo angular e a posi¢éo angular real medida com grande
precisdo depois de o porta—pegas ter sido deslocado da sua posi¢do inicial (Referéncia VDI/VDE 2617, projecto: "Mesas
rotativas de méaquinas de medigéo por coordenadas”).

"Do dominio piblico" (NGT NTN NGS) - Designa a "tecnologia" ou o "suporte I6gico" que foram divulgados e sem
qualquer restrigio quanto 4 sua utilizag3o posterior. (As restrigdes resultantes do direito de propriedade intelectual no
impedem que a "tecnologia" ou o "suporte 16gico" sejam considerados "do dominio piblico".)

"DTC" - Sigla equivalente a "desempenho teérico composto".

"Duragio de impulso” (6) - Duragdo de um impulso "laser", medida ao nivel da Largura Total a Meia Intensidade (FWHI).
"EC" - Sigla equivalente a "elemento de computagio". |

"Elemento de computagdo" ("EC")(4) - A mais pequena unidade de célculo que produz um resultado aritmético ou légico.

"Elemento principal” (4) - Na acep¢io de categoria 4, ¢ um elemento cujo valor de substitui¢3o representa mais de 35% do
valor total do sistema onde esti integrado. O valor do elemento € o prego pago pelo fabricante do sistema ou por quem
monta o sistema. O valor total é o prego de venda internacional normalmente praticado com quem n3o tem qualquer
ligagdo com o vendedor, no local de fabrico ou de expedigio.

"Encaminhamento adaptativo dinimico" (5) - Reencaminhamento automatico do trafego baseado na detecgdo e analise das
condigdes presentes e reais da rede.
N.B.: Nao inclui as decisdes de encaminhamento tomadas em func¢do de uma informagdo pré-definida.

"Enformacio superplastica” (1 2) - Processo térmico de deformagéo aplicado a metais que se caracterizam, normalmente,
or alongamentos pequenos (inferiores a 20%) em de rotura, determinados a temperatura ambiente através de ensaios
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classicos de resisténcia a tracgdo, de modo a obter, durante o processamento, alongamentos pelo menos duplos daqueles.

"Equipamento de produggo” (9) - Ferramentas, escantilhdes, calibres, mandris, moldes, matrizes, gabaritos, mecanismos de
alinhamento, equipamento de ensaio, outra maquinaria e componentes a ela destinados, desde que tenham sido
especialmente concebidos ou modificados para "desenvolvimento" ou para uma ou mais fases de "produgio”.

"Espectro alargado” (5) - Técnica em que a energia de um canal de comunicagdes de banda relativamente estreita se
estende sobre um espectro de energia muito mais largo.

"Espectro de radar alargado" (6) - Técnica de modulagio por meio da qual a energia de um sinal com uma banda
relativamente estreita se expande sobre uma banda de frequéncias muito mais larga, utilizando um cédigo aleatério ou
pseudo-aleatdrio.
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"Espelhos deformaveis" (6) (também conhecidos como espelhos dpticos adaptaveis) - Espelhos que tém:

a. Uma tinica superficie éptica reflectora continua que ¢ deformada de forma dinimica pela aplicagdo de
binarios ou forgas individuais para compensar distor¢des na onda 6ptica incidente no espelho; ou
b. ~ Elementos 6pticos reflectores multiplos que podem ser individual e dinamicamente reposicionados pela

aplicagdo de bindrios ou forgas para compensar distor¢des na onda optica incidente no espelho.

“Estabilidade" (7) - Desvio-padrio (1 sigma) da variagdo de um determinado pardmetro em relagio ao seu valor calibrado,
medido em condigGes térmicas estaveis. Pode ser expressa em fungdo do tempo.

"Estado participante" (7 9) - Estado que participa no Acordo de Wassenaar.

"Factor de escala” (giroscépio ou acelerdmietro) (7) - Relagdo entre uma alteragdo a saida e uma alteragdo a entrada, a
medir. O "factor de escala” ¢ geralmente avaliado como o gradiente da recta que pode ser ajustada, pelo método dos
quadrados minimos, aos dados de entrada-saida obtidos fazendo variar a entrada de forma ciclica ao longo da gama de
valores de entrada. :

"FADEC" - Sigla equivalente a "comando digital de motor com controlo total”.

"Fio" (1) - Feixe de "corddes" torcidos.
N.B.: "Corddo" é um feixe de "monofilamentos" (normalmente mais de 200) dispostos em forma mais ou menos
paralela.

"Fixo" (5) - O algoritmo de codificagdo ou de compressio diz-se "fixo" quando ndo pode aceitar parametros fornecidos do
exterior (por exemplo varidveis criptogréficas ou de cédigo) nem pode ser modificado pelo utilizador.

"Fuso basculante” (2) - Fuso porta-ferramentas que modifica, no decurso da operagdo de maquinagem, a posi¢do angular
do seu eixo em relago a qualquer outro eixo.

"Geograficamente dispersos” (6) - Diz-se dos equipamentos cujo afastamento entre si, em qualquer direcgZo, é superior a
1 500 m. Os sensores méveis sio sempre considerados como "geograficamente dispersos”.

"Gestdo de poténcia” (7) - Alteragio da poténcia transmitida do sinal do altimetro, de forma que a poténcia recebida &
altitude da "aeronave" esteja sempre ao nivel minimo necessario para determinar a altitude.

"Gradiémetro magnético" (6) - Instrumento concebido para detectar a variag3o espacial de campos magnéticos origindrios
de fontes que lhe sdo exteriores. S3o constituidos por "magnetémetros” miiltiplos e pelos equipamentos electrénicos
associados, que produzem uma medida do gradiente do campo magnético.

N.B. Ver também "gradiometro magnético intrinseco".

"Gradiémetro magnético intrinseco” (6) - Elemento simples de detecgdo de gradientes de campos magnéticos e
equipamentos electrénicos associados, que produzem uma medida do gradiente do campo magnético.
N.B. Ver também "gradiometro magnético".
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"Grama efectivo” (0 1) de um "material cindivel especial:

a. No caso de isétopos de pluténio e de urdnio-233 — Massa dos isétopos em gramas; :

b. No caso do uranio enriquecido em 1%, ou mais, no isétopo urdnio-235 — Massa do elemento, em gramas,
multiplicada pelo quadrado do enriquecimento expresso como fracgfio massica decimal;

c. No caso de uranio enriquecido em menos de 1% no isétopo urdnio-235 — Massa do elemento, em gramas,
multiplicada por 0,0001;

"Imunotoxina" (1) - Conjugagdo de um anticorpo monoclonal especifico de uma célula com uma "toxina", ou "subunidade
de toxina", que afecta selectivamente células doentes.

"Incerteza de medida" (2) - Pardmetro caracteristico que indica, com um grau de confianga de 95%, em que intervalo
centrado no valor de saida se situa o valor correcto da varidvel a medir. Este pardmetro abrange os desvios sistematicos e
as folgas/valores residuais ndo corrigidos e os desvios aleatérios (Referéncia ISO 10360-2 ou VDI/VDE 2617).

"Informagdes do eco do radar” (6) - Informagdes do eco do radar de uma "aeronave" correlacionadas com o seu plano de
voo (associagdo entre o sinal radar e os dados constantes no plano de voo e a sua actualizagdo), destinadas aos
controladores dos centros de Controlo do Trafego Aéreo.

“InstalagSes de produgdo” (9) - Equipamento e "suportes logicos" especialmente concebidos para esse equipamento,
integrados em instalagdes, para "desenvolvimento" ou para uma ou mais fases de "produgio”.

“Investiga¢do cientifica fundamental” (NGT NTN) - Trabalhos experimentais eu teéricos, empreendidos principalmente
ara adquirir novos conhecimentos sobre os principios fundamentais de fenémenos ou factos observéveis, e ndo
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especialmente orientados para um fim ou objectivo especifico.

"Isolamento” (9) - Aplica-se nos componentes de um motor de foguete, isto é, carter, tubeiras, entradas, fechos do carter, e
inclui folhas de borracha endurecida ou semi-endurecida contendo. material isolante ou refractario. Pode também ser
incorporado como manga ou elemento de alivio da tensdo.

“Largura de banda em tempo real” (3) -'Designa, nos "analisadores de sinais dindmicos", a maior gama de frequéncias que
o analisador pode apresentar para visualizagdo ou fornecer 4 memoéria de massa, sem causar descontinuidades na analise
dos dados de entrada. Para os analisadores com mais de um canal, a configuragio do canal que apresenta uma maior
"largura de banda em tempo real” ser4 a utilizada para fazer o calculo.

“Largura de banda instantanea” (3 5 7) - Largura de banda em que a poténcia de saida permanece constante com uma
tolerancia de 3 dB, sem ajustamento de outros pardmetros de fincionamento.

“Laser” (02 3 5 6 9) - Conjunto de componentes que produzem luz coerente no espago e no tempo, amplificada por
emissdo estimulada de radiag3o. '
N.B. Ver também:  "Laser quimico";
"Laser de Q comutado”;
"Laser de superalta poténcia”,
"Laser de transferéncia”.

“Laser de Q comutado" (6) - "Laser" em que a energia é armazenada na inversio de populagio ou no ressoador optico e,
em seguida, emitida na forma de um impulso.

"Laser quimico” (6) - "Laser" em que a espécie excitada é produzida pela energia libertada numa reacgio quimica.

"Laser de super-alta poténcia" "SHPL" (6) - "Laser" capaz de fornecer a totalidade ou uma parte da energia de saida
superior a 1 kJ em 50 ms, ou caracterizado por uma poténcia média ou em ondas continuas superior a 20 kW.

"Laser de transferéncia" (6) - "Laser" excitado por uma transferéncia de energia obtida pela colisio de dtomos ou de
moléculas que ndo produzem efeito laser com 4tomos ou moléculas que produzem esse efeito.

"Linearidade" (2) - Caracteristica que é geralmente medida em termos de nio-linearidade e que ¢ definida como o desvio
maximo, positivo ou negativo, da caracteristica real (média das leituras no sentido ascendente e descendente da escala) em

relagdo a uma linha recta situada de forma a que se igualem e reduzam ao minimo os desvios maximos.

"Magnetometro” (6) - Instrumento concebido para detectar campos magnéticos origindrios de fontes que lhe sdo exteriores.
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E constituido por um unico elemento de deteccdo de campos magnéticos e pelo equipamento electrénico associado, que
produzem uma medida do campo magnético.

"Material cindivel especial" (0) - O plut6nio-239, "urénio enriquecido nos isétopos 235 ou 233" e qualquer material que
contenha estes componentes.

"Materiais fibrosos ou filamentosos" (0 1 8) - Sdo os seguintes materiais:

a) "Monofilamentos” continuos;

b) "Fios" e "mechas" continuos;

c) "Bandas", tecidos, emaranhados irregulares e entrangados;

d) Mantas de fibras cortadas, de fibras descontinuas e de fibras aglomeradas;

€) Cristais capilares monocristalinos ou policristalinos de qualquer comprimento;
f) Pasta de poliamidas aromaticas.

"Materiais resistentes a corrosio pelo UF¢" (0) podem ser cobre, ago inoxidéavel, aluminio, 6xido de aluminio, ligas de
aluminio, niquel ou ligas contendo 60% ou mais, em massa, de nique! e polimeros hidrocarbonados fluorados, resistentes
ao UFg, consoante for adequado para o tipo de processo de separagio.

"Matriz" (1 2 8 9) - Fase praticamente continua que preenche o espago entre particulas, cristais capilares ou fibras.

"Matriz de plano focal" (6) significa uma camada linear ou bidimensional plana, ou uma combinagio de camadas planas,
de elementos detectores, com ou sem electronica de visualizagio, que funcionam no plano foeal.
N.B.: Nesta defini¢do ndo se inclui uma pilha de elementos detectores simples ou detectores de dozs, trés ou
quatro elementos, desde que o atraso e a integragdo ndo sejam efectuados dentro do elemento.

"Mecha" (1) - feixe (normalmente 12-120) de "corddes"” mais ou menos paralelos.
N.B.: "Corddo" é um feixe de "monofilamentos"” (normalmente mais de 200) dispostos de forma mais ou menos
paralela.

"Melhoramento de imagens" (4) - Tratamerito de imagens exteriores portadoras de informag#o, por meio de algoritmos,
como compressio de tempos, filtragem, extracgdo, selecgdo, correlagdo, convolugdo, ou transformacGes entre dominios
(por exemplo Transformada Répida de Fourier ou Transformada de Walsh). Néo sio incluidos os algoritmos que apenas
utilizam a transformagfo linear ou angular de uma imagem simples, como a tradug@o, a extrac¢iio de parimetros, o registo
ou a falsa coloragio.
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"Meméria principal” (4) - Meméria primaria de dados ou instrugdes para acesso rapido a partir da unidade central de
processamento. E constituida pela meméria interna de um "computador digital” e qualquer extensdo hierarquizada da
mesma, como a memoéria cache ou memoria alargada de acesso nio sequencial.

“"Mesa rotativa composta” (2) - Mesa que permite & pega a maquinar rodar e inclinar-se em torno de 2 eixos ndo paralelos
que podem ser coordenados simultaneamente para "controlo de contorno".

"Microcircuito microcomputador” (3) - "Circuito integrado monolitico" ou "circuito integrado multipastilhas” que contém
uma unidade aritmética e l6gica (UAL) capaz de executar instrugdes elementares a partir de uma meméria interna, sobre
dados nesta contidos.

N.B. A memodria interna pode ser refor¢ada por uma memdria externa.

"Microcircuito microprocessador” (3) - "Circuito integrado monolitico" ou "circuito integrado multipastilhas” que contém
uma unidade aritmética e 16gica (UAL) capaz de executar uma série de instrugdes elementares a partir de uma memoria
externa.

N.B.1. O "microcircuito microprocessador” ndo contém normalmente memdria acessivel ao utilizador incorporada,
mas pode utilizar a memoria existente na pastilha para realizar a sua fungao logica.
N.B.2.Inclui conjuntos de pastilhas concebidos para operar conjuntamente para desempenhar a fungdo de
"microcircuito microprocessador".

"Microrganismos" (1 2) - Bactérias, virus, micoplasmas, rickettsias, clamidias ou fungos, naturais, melhorados ou
modificados, quer sob a forma de culturas vivas isoladas, quer sob a forma de matérias, incluindo matérias vivas,
- deliberadamente inoculadas ou contaminadas com culturas vivas.

"Misseis" (1-7, 9) - Sistemas completos de foguetes e sistemas de veiculos aéreos ndo tripulados, capazes de transportar
pelo menos uma carga de 500 kg a uma disténcia de, pelo menos, 300 km. :

"Misturadas” (1) - Diz-se das misturas, filamento a filamento, de fibras termoplésticas e fibras de reforgo, de modo a obter-
se uma mistura fibras de reforgo "matriz" totalmente fibrosa.

"Modo de transferéncia assincrona" ("MTA") (5) - Modo de transferéncia em que as informagdes estdo organizadas em
blocos; é assincrona no sentido em que a recorréncia dos blocos depende do débito binario necessario ou instantaneo.

"Médulo de elasticidade especifico” (0 1) - Médulo de Young em pascal (equivalente a N/m?) dividido pelo peso
especifico em N/m?, medido a uma temperatura de (296+ 2) K ((23 + 2)°C) e com uma humidade relativa de (50 % 5)%.

"Monofilamento" (1) ou filamento - O menor aumento da fibra, geralmente com vérios micrémetros de didmetro.

"Montagem electrénica” (3 4 5) - Grupo de componentes electrénicos (‘elementos de circuito', 'componentes discretos',
circuitos integrados, etc), ligados entre si para desempenhar uma ou vérias fungdes especificas, substituiveis conjuntamente
e normalmente desmontaveis.
N.B.1: 'elemento de circuito' é um elemento funcional activo ou passivo tinico num circuito electronico, como um
diodo, um transistor, uma resisténcia, um condensador, etc.
N.B.2: ‘componente discreto’ é um 'elemento de circuito’ encapsulado em separado, e que possui as suas proprias
ligacdes exteriores.

"MTA" - Sigla equivalente a "modo de transferéncia assincrona".
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"Necessario" (NGT 1-9) - Este termo, quando aplicado a "tecnologia” ou "suportes logicos", designa unicamente a parte
especifica da "tecnologia” ou do “suporte 16gico" que permite alcancar ou exceder os niveis de comportamento funcional,
as caracteristicas ou as fungdes submetidos a controlo. Essa “tecnologia” ou esses "suportes 16gicos" "necessérios" poderdo
ser partilhados por diferentes produtos.

"Nivel de ruido" (6) - Sinal eléctrico dado em fungdo da densidade espectral de poténcia. A relagio entre o "nivel de ruido"
expresso em valor, pico a pico, € a seguinte: !
Szpp = 8N,(f>-f1), sendo Sy, o valor pico a pico do sinal (por exemplo em nanotesla), N, a densidade espectral de
poténcia (por exemplo (nT)"/Hz) e (f;-f;) a largura de banda em causa.

"Obtengio de ligas por meios mecanicos" (1) - Processo de obtengio de ligas resultante da ligag3o, fractura e nova ligagdo
de pés elementares e de pos de ligas de adigdo, por impacto mecanico. Podem incorporar-se particulas ndo-metélicas na
liga recorrendo & adigdo de pds apropriados.

"Operadores terminais” (2) - Dispositivos, como pingas, 'ferramentas activas' ou qualquer outra ferramenta, ligados  placa
de base da extremidade do brago manipulador de um robot.
N.B. 'Ferramenta activa' é um dispositivo destinado a aplicar a peca a trabalhar for¢a motriz, a energia
necessdria ao processo ou meios de detecgdo.

"Optimizag3o da trajectéria de voo" (7) - Processo que reduz ao minimo os desvios em relagdo a uma trajectéria
tetradimensional pretendida (espago e tempo) definida com base num desempenho € numa eficicia maximos no
cumprimento de missdes. -

"Perfis aerodinimicos de geometria variavel" (7) - Superficies que utilizam alhetas (flaps) nos bordos de fuga ou
compensadores, ou slats nos bordos de ataque (bordos de ataque avangados) ou abatimentos articulados de narizes, cuja
posigdo pode ser controlada em voo.

'
"Pixel activo” (6 8) - Elemento minimo (tinico) do conjunto no estado sélido que realiza uma fungio de transferéncia
fotoeléctrica quando exposto a uma radiagio luminosa (electromagnética).

"Polarizagio" (acelerémetro) (7) - Saida de um acelerémetro, na auséncia de aceleragfo.

"Porta de conexdo" (5) - Fungio realizada por qualquer combinagio de equipamento e "suporte logico", para efectuar a
conversdo de convengdes de representagio, de processamento ou de comunicagio das informagdes utilizadas num sistema,
em convengdes correspondentes, mas diferentes, utilizadas num outro sistema.

"Poténcia de pico" (6) - Energia por impulso, em joule, dividida pela duragio do impulso, em segundos.
"Pré-formas de fibras de carbono” (1) - disposi¢do ordenada de fibras, revestidas ou ndo, destinada a servir de estrutura de
suporte de um componente antes de a "matriz" ser introduzida para a formag3o de um "compoésito".

"Precisio” (2 6) - Caracteristica geralmente medida em termos de imprecisio e definida como o desvio maxima, positivo
ou negativo, de um valor indicado em relagdo a uma norma aceite ou a um valor verdadeiro.

"Prensagem hidraulica por accdio directa” (2) - Processo de deformagdo que utiliza um reservatério flexivel cheio de
liquido que se coloca em contacto directo com a pega.

"Prensas isostaticas" (2) - Equipamento que, recorrendo a diversos meios (gases, liquidos, particulas sélidas, etc.), é capaz
de pressurizar uma cavidade fechada, criando dentro desta uma pressio igual em todas as direcgdes sobre uma pega ou um
material.
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"Previamente separado” (1) - Significa a aplicagdo de qualquer processo que tenha por objectivo aumentar a concentragdo
do isétopo submetido a controlo.

"Processamento de fluxos miltiplos de dados" (4) - Técnica de ‘microprogramas' ou de arquitectura do equipamento que
permite o processamento simultdneo de duas ou mais sequéncias de dados sob o controlo de uma ou mais sequéncias de
instrugdes, por meio de:

a. Arquitecturas de miltiplos dados com instrugo vinica (SIMD) como processadores vectoriais ou matriciais;

b. Arquitecturas de miltiplos dados com instrug3o unica/ /instrugdes miltiplas (MSIMD);

c. Arquitecturas de muiltiplos dados com instrugdes miltiplas (MIMD) incluindo as que estdo fortemente,
estreitamente ou ligeiramente ligadas; ou

d. Redes estruturadas de elementos de processamento, incluindo redes sistélicas.

N.B. 'Microprograma’' - uma sequéncia de instrugées elementares, conservadas numa memdria especial,
cuja execugdo é iniciada pela introdugdo da sua instrugdo de referéncia num registo de instrugoes.
"Processamento de sinais" (3 4 5 6) - Processamento de sinais exteriores, portadores de informagdo, por meio de
algoritmos como compressdo de tempos, filtragem, extracgdo, selecgdo, correlagdo, convolugdo ou transformagdes entre
dominios (por exemplo, transformada de Fourier répida ou transformada de Walsh).

"Processamento em tempo real” (2 4 6 7) - Processamento de dados por um computador que presta um determinado nivel
de servigo necessario, em fungio dos recursos disponiveis, dentro de um tempo de resposta garantido, independentemente
da carga no sistema, quando estimulado por um evento externo.

"Producio” (NGT, NTN, todas as listas) - Todas as fases da produgdo, designadamente construgdo, -produgdo, projecto,
fabrico, integragdo, montagem, inspecgo, ensaios e garantia da qualidade.

"Programa" (2 4 5 6) - Sequéncia de instrugdes para levar a cabo um processo sob forma executavel por um computador
electrénico, ou nela convertivel.
1
“Programagio acessivel ao utilizador" ( 4 5 6) - Meio que permite ao utilizador inserir, modificar ou substituir
"programas", por outros métodos que ndo os seguintes:
a. Substituicdo fisica da cablagem ou das interligagdes; ou
b. Estabelecimento de controlos de fungio, incluindo a introdugio de parimetros.

"Pulverizagdo catddica" (4) - Processo de revestimento por cobertura, no qual ides positivos s3o acelerados por um campo
eléctrico e projectados sobre a superficie de um alvo (material de revestimento). A energia cinética dos ides que chocam
com o alvo é suficiente para libertar 4tomos da sua superficie, que vio depositar-se num substrato.
N.B.: A pulveriza¢do catédica com triodos, magnetrées ou radiofrequéncias, para aumentar a aderéncia do
revestimento e a taxa de deposi¢do, sdo modificagées habituais do processo.

"Qualificado para uso espacial" (3 6) - Qualificagdo dos produtos concebidos, fabricados e testados para obedecer aos
requisitos eléctricos, mecanicos e ambientais especiais necessarios para utilizagio no langamento e colocagio em orbita de
satélites ou de sistemas de voo a grande altitude, que operam a altitudes iguais ou superiores a 100 km.

"Radar" de "espectro alargado" (6) - Vide "Espectro de radar alargado”.
"Reactor nuclear" (0) - Os componentes situados no interior ou directamente ligados ao corpo do reactor, o equipamento

que controla o nivel de poténcia no micleo, e os componentes que normalmente contém, entram em contacto directo ou
controlam o refrigerante primério do micleo do reactor.
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"Rede local" (4) - Sistema de comunicagio de dados que:

a. Permite a comunicagdo directa entre um nimero arbitrario de "dispositivos de dados" independentes; ¢
b. Se limita a um local com uma area reduzida (por exemplo, edificio administrativo, fabrica, faculdade ou
* armazém).
N.B. "Dispositivos de dados” sdo equipamentos capazes de emitir ou receber sequéncias de informagées sob a
Sforma digital.

"Resisténcia especnﬁca & tracgdo" (0 1) - Tensdo de rotura & tracgdo em pascal (equivalente a N/m?) dividida pelo peso
especifico em N/m’, medida a uma temperatura de (296 £ 2) K (23 % 2)°C) e com uma humidade relativa de (50 + 5) %.

"Resolugdo" (2) - O menor incremento de um dispositivo de medida; em equipamentos digitais é o bit-menos significativo
(ref. ANSI B-89. 1. 12). .

"Revestimento interior” (9) - Material adequado para formar g interface de ligag3o entre o propulsante sélido e o carter ou
a camisa de isolamento. Normalmente, trata-se de uma dispersio liquida de materiais refractarios ou isolantes numa base
polimérica, por exemplo, de polibutadieno acabado em oxidrilo (HTPB) com enchimento de carbono, ou de outro
polimero, com adig3o de endurecedores, que € pulverizada ou aplicada na superficie interior de uma blindagem.

"Robot" (2 8) - Mecanismo de manipulagdo que pode ser do tipo de trajectéria continua ou do tipo ponto a ponto, que pode
utilizar sensores e que apresenta as seguintes caracteristicas:

a. Ser multifuncional;

b. Ser capaz de posicionar ou orientar materiais, pegas, ferramentas ou dispositivos especiais através de
movimentos varidveis no espago tridimensional;

c. Possuir trés ou mais servomecanismos de circuito aberto ou fechado, com possibilidade de inclusio de
motores passo a passo; €

d. Ser dotado de "programagao acessivel ao utlhzador pelo método de aprendizagem ou por um computador

electrénico que pode ser uma unidade de programagao légica, isto €, sem intervengdo mecénica.
N.B. A defini¢do anterior ndo inclui:

I Mecanismos de manipulagdo de controlo manual ou por teleoperador apenas;

2. Mecanismos de manipulagdo de sequéncia fixa que constituem dispositivos moveis automatizados
cujos movimentos sdo programados e definidos por meios mecdnicos. O programa é limitado
mecanicamente por batentes fixos, como pernos ou cames. A sequéncia dos movimentos e a selec¢do
das trajectérias ou dos dngulos ndo sdo varidveis nem modificiveis por meios mecdnicos,
electronicos ou eléctricos;

3 Mecanismos de manipulagdo de sequéncia varidvel e de controlo mecdnico que constituem
dispositivos méveis automatizados cujos movimentos sdo programados e definidos por meios
mecdnicos. O programa é limitado mecanicamente por batentes fixos, mas reguldveis, como pernos
ou cames. A sequéncia dos movimentos e a selecgdo das trajectorias ou dos dngulos sdo varidveis
dentro da configuragdo programada. As variagées ou modificagdes da configuragdo programada (p.
ex., mudanga de pernos ou troca de cames) em um ou mais eixos de movimento sdo efectuadas
unicamente por operagées mecdnicas;

4. Mecanismos de manipulagdo de sequéncia varidvel, sem servocontrolo, que constituem dispositivos
méveis automatizados, cujos movimentos sdo programados e definidos por meios mecénicos. O
programa é varidvel, mas a sequéncia apenas se processa através do sinal bindrio proveniente de
dispositivos bindrios eléctricos fixados mecanicamente ou de batentes reguldveis; -

5. Empilhadores, definidos como sistemas manipuladores que funcionam em coordenadas cartesianas,
fabricados como partes integrantes de um conjunto vertical de células de armazenamento, e
concebidos para o acesso as referidas células para armazenamento ou recuperagdo.
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"Seguimento automatico do alvo" (6) - Técnica de processamento que permite determinar e fornecer automaticamente
como saida um valor extrapolado da posigiio mais provavel do alvo, em tempo real.

"Seguranca da informagéo" (5) - Meios e fun¢des que asseguram a acessibilidade, a confidencialidade ou a integridade da
informagdo ou das comunicagdes, com excepgdo dos previstos para a protecgio contra avarias. Compreende,
nomeadamente, a "criptografia”, a ‘cripto-anilise', a protecgZo contra as emanagdes comprometedoras e a seguranga do
computador.
' N.B. 'Cripto-andlise’ € a andlise de um sistema criptogrdfico ou das suas entradas ou saidas para obter varidveis
confidenciais ou dados sensiveis, incluindo texto transparente.

"Seguranga multiniveis" (5) - Categoria de sistemas que contém informagdes de sensibilidades diferentes, que permitem o
acesso simultdneo a utilizadores com diferentes graus de autorizagdo e de necessidade de conhecimentos, mas que os
impedem de ter acesso a informagdes para que ndo dispSem de autorizagdo.
N.B. A "seguranga multiniveis" é uma seguranca informdtica e ndo a fiabilidade informatica relacionada com a
prevengdo de defeitos do equipamento ou a prevengdo de erros humanos em geral.

"Sensor de imagem monoespectral” (6) - Sensor capaz de efectuar a aquisico simultinea de dados de formagdo de
imagens a partir de uma banda espectral discreta.

- "Sensor de imagem multi-espectral” (6) - Sensor capaz de efectuar a aquisi¢do simultdnea ou em série de dados de
formagio de imagens a partir de duas ou mais bandas espectrais discretas. Os sensores com mais de 20 bandas espectrais
discretas s3o por vezes denominados sensores de formag@o de imagens hiper-espectrais.

"Sensores de radar interligados" (6) - Dois ou mais sensores de radar que trocam dados entre si em tempo real.
"SHPL" - Sigla equivalente a "laser de superalta poténcia”.

"Sinalizag¢dio por canal comum" (5) - Método de sinalizagio entre centrais nas quais um s canal transporta, por meio de
mensagens munidas de uma identificagdo, a informagdo de sinalizagio relativa a varios circuitos ou chamadas e outra
informagdo como a utilizada para gestdo da rede.

"Sintetizador de frequéncia" (3) - Qualquer tipo de fonte de frequéneias ou de gerador de sinais, independentemente da
técnica efectivamente utilizada, que fornega, a partir de uma ou mais saidas, diversas frequéncias de saida simultineas ou
alternadas, controladas, derivadas ou regidas por um niimero reduzido de frequéncias-padrio (ou de oscilador principal).

"Sintonizavel" (6) - Diz-se da capacidade de um "laser" para produzir uma energia de saida continua em todos os
comprimentos de onda numa gama de vérias transi¢des "laser". Um "laser" de selecg@o de raio produz comprimentos de
onda discretos quando de uma transi¢do "laser" e ndo € considerado "sintonizavel".

"Sistema de sensores Opticos de controlo de voo" (7) - Rede de sensores dpticos distribuidos que utiliza feixes laser,
destinada a fornecer dados de controlo de voo em tempo real para processamento a bordo.

"Sistemas antitorque ou sistemas de controlo direccional controlados por circulagiio" (7) - Sistemas que utilizam ar
insuflado sobre as superficies acrodinimicas para aumentar ou controlar as forgas produzidas por essas superficies.
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"Sistemas de controlo activo de voo" (7) - Sistemas que tém por fungfio impedir movimentos ou cargas estruturais
indesejaveis da "aeronave" ou do missil, através do processamento auténomo dos dados de saida de varios sensores e do
fornecimento subsequente das instrugdes preventivas necessérias para assegurar um controlo automatico. -

"Sistemas periciais" (47) - Sistemas que produzem resultados por aplicagio de regras a dados armazenados,
independentemente do "programa", e que possuem, pelo menos, uma das capacidades seguintes:

a. Modificagio automatica do "cédigo-fonte" introduzido pelo utilizador;
b. Expressio do conhecimento relacionado com uma classe de problemas, em linguagem quase natural; ou
c. Aquisig3o dos conhecimentos necessarios para evoluir (aprendizagem simbélica).

"Soldadura por difusdo" (1 2 9) - Técnica de ligagdo atémica no estado sélido de, pelo menos, dois metais diferentes para
formar uma pega tinica, em que a resisténcia do conjunto é igual 4 do material menos resistente.

"Solidificagio com impacto" (1) - Processo destinado a "solidificar rapidamente” um vazamento de metal fundido que
colide com um bloco rotativo refrigerado para obter um produto sob a forma de escamas.
N.B. "Solidificar rapidamente" significa a solidifica¢do de um material fundido a velocidades de arrefecimento
superiores a 1 000 K’s.

"Solidificagio em extrac¢io com enregelamento" (1) - Processo destinado a "solidificar rapidamente" e a extrair um
produto ligado em forma de tira pela introdugdo de um pequeno segmento de um bloco rotativo refrigerado num banho de
liga metalica fundida. :
N.B. "Solidificar rapidamente" significa a solidifica¢do de um material fundido a_velocidades de arrefecimento
superiores a 1 000 K/s.
"Solidificagio em rotagio com enregelamento” (1) - Processo destinado a “solidificar rapidamente” um fluxo de metal
fundido que colide com um bloco rotativo refrigerado, para obter um produto sob a forma de flocos, tira ou vara.
N.B. "Solidificar rapidamente" significa a solidificagdo de um material fundido a velocidades de arrefecimento
superiores a 1 000 K/s.

"Substrato” (3) - Placa de material de base com ou sem uma estrutura de interligagGes, sobre a qual ou dentro da qual se
posicionam 'componentes discretos’, circuitos integrados ou ambos.
N.B.1: 'Componente discreto’ é um 'elemento de circuito’ encapsulado em separado e que possui ligagGes exteriores
proprias. .
N.B.2: 'Elemento de circuito’ é um elemento funcional activo ou passivo unico num circuito electronico, como um
diodo, um transistor, uma resisténcia de condensador, etc.
"Substratos em bruto" (6) - Compostos monoliticos de dimensdes adequadas para a produgio de elementos Spticos, como
espelhos ou janelas dpticas.

"Subunidade de toxina" (1) - Componente estrutural e funcionalmente distinto de uma toxina inteira.

"Supercondutores” (1 3 6 8) - Materiais (metais, ligas ou compostos) que podem perder toda a resisténcia eléctrica, isto €,
podem atingir uma condutividade eléctrica infinita e transportar correntes eléctricas muito elevadas sem aquecimento por
efeito Joule.
N.B.: O estado "supercondutor” de um material é caracterizado por uma "temperatura critica”, um campo
magnético critico, fun¢do da temperatura, e uma densidade de corrente critica que é, no entanto, fungdo do
campo magnético e da temperatura.

"Superligas" (2 9) - Ligas cujo metal base é o niquel, o cobalto ou o ferro e cuja resisténcia a temperaturas superiores a 922
K (649°C), em condi¢des de ambiente e de funcionamento extremas, é superior a das ligas da série AISI 300.

"Suporte Iégico" (NGS, Todas as listas) - Conjunto de um ou mais "programas” ou 'microprogramas’, fixados em qualquer
suporte de expressio palpavel.
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N.B. 'Microprograma' - uma sequéncia de instrugées elementares, conservadas numa memdria especial, cuja
execu¢do é iniciada pela introdugdo da sua instrugdo de referéncia num registo de instrugées.

"Tecnologia" (NGT, NTN, todas as listas) - Informagdo especifica necessaria para o "desenvolvimento”, a "produgdo” ou a
"utilizagio" de um produto. Esta informagdo pode apresentar-se sob a forma de 'dados técnicos' ou de 'assisténcia técnica'.
N.B.1: A ‘assisténcia técnica’ pode assumir formas como instrugGes, técnicas, formagdo, conhecimentos prdticos e
servigos de consultoria, e pode incluir a transferéncia de "dados técnicos".
N.B.2: Os 'dados técnicos’ podem assumir formas como esquemas, planos, diagramas, modelos, férmulas, tabelas,
projectos e especificagées de engenharia, manuais e instrugGes, escritos ou registados noutros
suportes ou dispositivos como discos, fitas magnéticas, memdrias ROM.

"Temperatura critica" (1 3 6) - A "temperatura critica” de um material "supercondutor” especifico (por vezes designada por
temperatura de transicdo) é a temperatura & qual a resisténcia de um material 4 passagem de uma comente eléctrica
continua passa a ser nula.

"Tempo de comutagdo de frequéncia" (3 5) - Tempo maximo (isto €, demora) utilizado por um sinal, quando se efectua
uma comutagio entre duas frequéncias de saida seleccionadas, para que atinja:

a.”  Uma frequéncia que nio se afaste mais de 100Hz da frequéncia final; ou

b. Um nivel de saida que ndo se afaste mais de 1,0 dB do nivel de saida final.

"Tempo de espera total de interrupgdo” (4) - Tempo necessario para um sistema informatico reconhecer uma interrupgio
devida a um evento, se ocupar da interrupg3o e realizar uma comutago de contexto, para uma outra tarefa residente na
memoria, a espera da interrupgio.

"Tempo de estabilizagdo" (3) - Tempo requerido para que o valor de saida atinja o valor final com uma aproximagdo de
meio bit na comutagio entre quaisquer dois niveis do conversor.

"Tempo tipico de propagagdo por porta légica elementar” (3) - Valor do atraso de propagago correspondente & porta
16gica elementar utilizado num "circuito integrado monolitico”. Para uma "familia" de "circuitos integrados monoliticos"
este valor pode ser especificado quer como o tempo de propagagio por porta tipica, quer como o tempo de propagagio
tipico por porta, dentro da “familia” em causa.
N.B.1: O "tempo tipico de propagagdo por porta logica elementar” ndo deve ser confundido com o tempo de
propagagdo de entrada/saida de um "circuito integrado monolitico” complexo.
N.B.2: A "familia” ¢ constituida por todos os circuitos integrados aos quais se aplicam todos os requisitos seguintes
em termos de metodologia e especificagdes de fabrico, mas ndo em termos de fungdes:

a. Arquitectura comum do equipamento de suporte légico;
b. Concep¢do e tecnologia de processo comum; e
c. Caracteristicas bdsicas comuns.

"Todas as compensag¢des disponiveis” (2) - depois de consideradas todas as medidas a disposi¢io do fabricante para
p p
minimizar todos os erros sistematicos de posicionamento do modelo especifico de miquina-ferramenta em questio.

"Tolerancia a falhas" (4) - Capacidade de um sistema informatico de, na sequéncia de um mau funcionamento de qualquer
dos seus componentes fisicos ou 16gicos, continuar a operar, sem intervengio humana, a um nivel de servigo que permita a
continuidade de funcionamento, a integridade dos dados ¢ o restabelecimento do funcionamento num dado tempo.
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"Toxinas" (1 2) - Toxinas, na forma de preparagdes ou misturas deliberadamente isoladas, seja qual for o seu modo de
produgdo, com excepgdo das toxinas presentes como contaminantes de outros materiais, como espécimes patoldgicos,
culturas, géneros alimenticios ou estirpes de "microrganismos".

.

"Transdutor de pressao" (2) - Dispositivo que converte medigdes de pressio num sinal eléctrico.

"Uranio empobrecido” (0) - Urinio empobrecido no isétopo 235 em comparagdo com o urdnio de ocorréncia natural.
"Uranio enriquecido nos isdtopos 235 ou 233" (0) - Urénio cujo teor de is6topos 235 ou 233, ou de ambos, ¢ tal que a
relagdo entre a soma dos teores isotdpicos destes isétopos e o teor do isGtopo 238 é supenor a relagdo entre os teores dos
isétopos 235 e 238 que ocorre na natureza (relagdo isotdpica de 0,72%).

"Urdnio natural” (0) - Urdnio que contém as misturas de isdtopos que ocorrem na natureza.

"UtilizagBio" (NGT, NTN, todas as listas) - Termo que abrange a explorago, a instalagio (incluindo a instalagio in situ), a
manutencio (verificagio), a reparagio, a revisdo geral e a renovagao.

"Vacina" (1) - Produto medicinal destinado a estimular uma resposta imunoldgica protectora no homem ou nos animais
por forma a prevenir a doenga.

"Veiculo espacial" (7 9) - Satélites activos e passivos e sondas espaciais.
"Velocidade de deriva" (giroscépio) (7) - Velocidade do desvio da saida do giroscépio relativamente 4 saida pretendida. E
constituida por componentes aleatérios e sistemdticos e exprime-se comd equivalente de um deslocamento angular &

entrada por unidade de tempo em relag@o ao espago inercial.

"Via de comutagio" (5) - Equipamento e suporte légico associado que proporciona a via de ligag3o fisica ou virtual para a
comutagio do trafego de mensagens em transito.
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ACRONIMOS E ABREVIATURAS UTILIZADAS NESTE ANEXO

Os acrénimos e abreviaturas definidos encontram-se nas "Defini¢des dos termos utilizados no presente anexo".

ACRONIMO OU SIGNIFICADO
ABREVIATURA
ABEC Annular Bearing Engineers Committee
AGMA American Gear Manufacturers' Association
AHRS sistemnas de referéncia de atitude e de rumo
AISI American Iron and Steel Institute
ALU unidade logica aritmética
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society for Testing and Materials
ATC controlo do trafego aéreo ,
AVLIS separagio isotdpica por "laser" de vapor atémico
CAD concepgdo assistida por computador
CAS Chemical Abstracts Service
CCITT International Telegraph and Telephone Consultative Committee
CDU unidade de controlo e visualizago
CEP erro circular provavel
CNTD decomposicdo térmica com nucleagio controlada
CRISLA reac¢do quimica por activagdo laser selectiva de isétopos
CVD deposig3o em fase vapor por processo quimico
Cw guerra quimica
CW (lasers) onda continua
DME . equipamento de medi¢3o de distancias
DS solidificag3o dirigida
EB-PVD decomposic3o em fase vapor por processo fisico com feixe de electrdes
EBU Uni#o Europeia de Radiodifusdo
ECM maquinagem electro-quimica
ECR ressonéncia electrdo-ciclotrdo
EDM maquinas de electroerosdo
EEPROM memoérias programaveis apagaveis electricamente somente para leitura
EIA , Electronic Industries Association
EMC compatibilidade electromagnética
EMCDB Propulsante de base dupla moficado por elastémero
FFT - Transformagdo Rapida de Fourier -
GLONASS sistema de navegagdo global por satélite
GPS sistemna de determinag@o global de posigdo
HBT transistores hétero-bipolares
HDDR registo digital de alta densidade
HEMT transistores de elevada mobilidade electrénica

. ICAO Organizagdo da Aviagdo Civil Internacional
IEC International Electro-technical Commission
IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFOV campo de visdo instantineo
ILS sistema de aterragem por instrumentos

- IRIG Inter-range instrumentation group

ISAR radar de abertura sintética inversa
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ACRONIMO OU
ABREVIATURA

ISO -
ITU
IS

JT
LIDAR
LRU
MAC
Mach
MLIS
MLS
MOCVD
MRI
MTBF
Mtops
MTTF
NBC
NDT
PAR
PIN
ppm
PSD
QAM
RF
SACMA
SAR
SC
SLAR
SMPTE
SRA
SRAM
SSR
TCSEC
TIR
uv
UTS
VOR
YAG

SIGNIFICADO

Organizagio Internacional de Normalizagio
Unido Internacional de Telecomunicagdes
norma industrial japonesa

Joule-Thomson

light detection and ranging

unidade substituivel na linha da frente
codigo de autenticagio de mensagem

relagZo entre a velocidade de um objecto e a velocidade do som (de Emst Mach)

separagdo isotopica "por laser” de moléculas
sistemas de aterragem por micro-ondas

deposi¢do de organometalicos em fase vapor por processo quimico

imagem por ressondncia magnética

tempo médio entre falhas

milhdes de operagdes tedricas por segundo
tempo médio sem falhas

nuclear, biolégico e quimico

ensaio ndo destrutivo

radar de aproximagéo de precisdo

nimero de identificagio pessoal

partes por milhdo -
densidade espectral de poténcia

modulagdo de amplitude em quadratura
radiofrequéncia

Suppliers of Advanced Composite Materials Association
radar de abertura sintética '
monocristalino

radar a bordo com observagio lateral

Society of Motion Picture and Television Engineers
moédulo substituivel em oficina

memdria estdtica de acesso aleatério

radares de vigilancia secundérios

trusted computer system evaluation criteria
leitura total indicada '

ultravioleta

resisténcia a ruptura )
Radiofarol de alinhamento omnidireccional VHF
Granada de itrio/aluminio
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CATEGORIA 0 - MATERIAIS, INSTALAGOES E EQUIPAMENTO NUCLEARES

OA EQUIPAMENTO, CONJUNTOS E COMPONENTES

0A001 "Reactores nucleares" e equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados
para os mesmos, isto é:

a. "Reactores nucleares" capazes de funcionar mantendo uma reacgdo de cisdo em cadeia
controlada e auto—sustentada;

b. Cubas metalicas, ou partes principais pré-fabricadas das mesmas especialmente concebidas
ou preparadas para a contengdo do micleo de um "reactor nuclear”, incluindo a cabega da
cuba de pressio do reactor;

¢. Equipamento de manuseamento especialmente concebido ou preparado para a introdugéo ou
remogio de combustivel num "reactor nuclear";

d.  Barras de controlo especialmente concebidas ou preparadas para o controlo do processo de
cisio num "reactor nuclear” e respectivas estruturas de suporte e suspensdo, mecanismos de
comando das barras e tubos de guia das barras;

e. Tubos de pressio especialmente concebidos ou preparados para conter os elementos do
combustivel e o fluido de arrefecimento primério num "reactor nuclear” a pressdes de servigo
superiores a 5,1 MPa;

f.  Metal ou ligas de zircénio sob a forma de tubos ou conjuntos de tubos em que a relagéo
héafnio—zirconio seja inferior a 1:500 partes em peso, especialmente concebidos ou
preparados para utilizagdo num "reactor nuclear";

g. Bombas de arrefecimento especialmente concebidas ou preparadas para fazer circular o
fluido de arrefecimento primério dos "reactores nucleares"”;

h. "Componentes internos de um reactor nuclear” especialmente concebidos ou preparados para
serem utilizados num "reactor nuclear", incluindo colunas de suporte do nicleo, condutas de
combustivel, blindagens térmicas, chicanas, placas superiores do micleo e placas do difusor;
Nota: Em OA001.h., a expressdo "componentes internos de um reactor nuclear”

abrange qualquer estrutura importante no interior de uma cuba de reactor que
possua uma ou mais fungdes tais como suportar o micleo, manter o alinhamento
do combustivel, dirigir o fluido de arrefecimento primdrio, fornecer protec¢do
anti-radiagbes para a cuba do reactor e comandar instrumentagdo no interior do
nicleo.

i.  Permutadores de calor (geradores de vapor) especialmente concebidos ou preparados para
serem utilizados no circuito de arrefecimento priméario de um "reactor nuclear";

j.  Instrumentos de detecgio e de medigio de neutrdes especialmente concebidos ou preparados
para determinar os niveis dos fluxos de neutrdes no interior do micleo de um "reactor
nuclear”.
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OB EQUIPAMENTO DE ENSAIO, INSPECCAO E PRODUCAO

0B001

InstalagGes de separagdo de isotopos de "urdnio natural”, "urdnio empobrecido”, "materiais cindiveis
especiais”, e ainda equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para esse
efeito, a saber:

a. Instalagdes especialmente concebidas para a separagdo de is6topos de "uranio natural", "urinio
empobrecido” e "materiais cindiveis especiais", a saber:

Fabricas de separag3o por centrifuga¢o a gés;

Fabricas de separagio por difusdo gasosa;

Fabricas de separagdo aerodindmica; -

Fabricas de separagio por permuta quimica;

Fébricas de separagio por permuta idnica;

Fabricas de separagdo isotdpica por "laser" de vapor atémico (AVLIS);
Fébricas de separa¢io isotdpica por "laser” de moléculas (MLIS);
Fébricas de separagio do plasma;

Fabricas de separagio electromagnética;

WO BE LW

b.  Centrifugadoras a g4s, montagens e componentes especialmente concebidos ou preparados para o
processo de separagdo por centrifugacio a gas, como segue:
Nota: Em 0B001.b., "material com uma elevada relagdo resisténcia-densidade" abrange
qualquer dos seguintes materiais: -
a. Ago "maraging" dotado de uma resisténcia a rotura a tracgio igual ou superior a
2.050 MPa; ou
b. Ligas de aluminio dotadas de uma resisténcia a rotura a tracgo igual ou superior a
460 MPa; ou '
c. "Materiais fibrosos ou filamentosos" com um "médulo de elasticidade especifico"
supe;z‘or a 3,18 X 10° m e uma "resisténcia especifica a tracgdo" superior a 76,2
X10°m;

1. Centrifugadoras a gs;
2. Conjuntos de rotor completos;

3 Cilindros de tubos de rotor com uma parede de espessura igual ou inferior a 12 mm,
didmetros compreendidos entre 75 mm e 400 mm, feitos de "materiais com uma
elevada relag@o resisténcia-densidade";

4. Anéis ou foles com uma espessura de paredes igual ou inferior a 3 mm e didmetros
compreendidos entre 75 mm e 400 mm, concebidos para dar apoio localizado a um
tubo de rotor ou para reunir vérios desses tubos, feitos de "materiais com uma elevada
relag¢do resisténcia—densidade";

S. Chicanas com didmetros compreendidos entre 75 mm e 400 mm, concebidas para
serem montadas no interior de um tubo de rotor, feitas de "materiais com uma elevada
relagdo resisténcia-densidade™;

6. Tampas superior ¢ inferior, com didmetros compreendidos entre 75 mm e 400 mm,
concebidas para se adaptarem as extremidades dos tubos do rotor, feitas de "materiais
com uma elevada relagdo resisténcia-densidade";

. Suportes de suspensio magnética constituidos por um magneto anular suspenso no
interior de uma caixa feita de ou protegida por "materiais resistentes a corrosdo pelo
UF ¢", que contenham um meio de amortecimento e tenham o magneto ligado a um
polo ou a um segundo magneto fixado na tampa superior do rotor;

3
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8.  Suportes especialmente preparados, constituidos por um conjunto pivot-copo montado num
amortecedor;

9. Bombas moleculares constituidas por cilindros providos de sulcos helicoidais fresados ou
obtidos por extrusio e de furos fresados; -

10. Estatores de motor, em forma de anel, para motores de histerese multifésicos de corrente
alternada (ou relutancia magnctncag, destinados a funcionamento sincronizado no vacuo na
gama de frequéncias de 600 a 2000 Hz e na gama de poténcias de 50 a 1000 Volt-ampere;

11. Caixas/recipientes de centrifugadora para conter o conjunto dos tubos dos rotores das
centrifugadoras a gés, constituidas por um cilindro rigido de espessura de paredes até 30 mm
com extremidades maquinadas com precisdo e feitas de ou protegidas com "materiais
resistentes a corrosdo pelo UFg";

12.  Conchas constituidas por tubos de didmetro interior até 12 mm para a extrac¢io de gas de
UF ¢ de dentro de tubos de rotor da centrifugadora através da acgdo de um tubo de Pitot,
feitas de ou protegidas com "materiais resistentes a corrosdo pelo UF¢";

13. Modificadores de frequéncia (conversores ou inversores) especialmente concebidos ou
preparados para a alimentagio de estatores de motor para enriquecimento por centrifugagio a
gas, dotados de todas as caracteristicas seguintes, e componentes especialmente concebidos
para os mesmos: -

a. Frequéncia eléctrica multifisica de saida de 600 a 2000 Hz;
b.  Controlo de frequéncia melhor que 0,1%;

c. Distor¢do harmonica inferior a 2%; e

d. Rendimento superior a 80%;

c.  Equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separagio por difusdo gasosa, seguidamente enumerados:

1.  Barreiras de difusdo gasosa feitas de materiais porosos, poliméricos ou cerdmicos,
"resistentes a corrosdo pelo UF", com uma dimensio de poro compreendida entre 10 e
100 nm, uma espessura igual ou inferior a 5 mm e, no caso das formas tubulares, um
didmetro igual ou inferior a 25 mm;

2. . Cémaras de difusdo gasosa feitas de ou protegidas com "materiais resistentes & corrosio pelo
UFGN;

3. Compressores (de deslocamento positivo, de fluxo cgntr_ifugo e axial) ou ventiladores de gas
com uma capacidade de volume de aspiragio de 1 m’/min ou mais de UFs ¢ uma pressio de
descarga até 666,7 kPa, feitos de ou protegidos com "materiais resistentes a corrosio pelo

",
6 s

4. Vedantes de veios rotativos para compressores ou ventiladores especificados em OB001.c.3.
e concebidos para permitir uma taxa de entrada de gases-tamp3o inferior a 1000 cm’/min.;

5. Permutadores de calor feitos de aluminio, cobre, niquel ou ligas que contenham mais de 60%
de niquel, ou combinagdes destes metais sob a forma de tubos revestidos, concebidos para
funcionar a uma pressio subatmosférica, com uma taxa de perda que limite o aumento de
press3o a menos de 10 Pa/hora com uma diferenga de pressdo de 100 kPa;

6.  Valvulas de fole feitas de ou protegidas com "materiais resistentes i corroso pelo UF4" de
diametros compreendidos entre 40 mm e 1500 mm;
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OB001  (continuagio)

d. Equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separagio aerodindmica, a saber:

L

Bicos de separagdo constituidos por canais curvos, em forma de fenda, com um raio de
curvatura inferior 2 1 mm, resistentes a corros@o pelo UF¢ e com uma ldmina que separa o
fluxo de gas que passa pelo bico em duas correntes);

Tubos, cilindricos ou cdnicos, activados pelo fluxo de entrada tangencial (tubos de vértice),
feitos de ou protegidos com "materiais resistentes a corroséo pelo UFg" com didmetros
compreendidos entre 0,5 cm ¢ 4 cm € uma relagdo comprimento/didmetro igual ou inferior
a 20:1 e com uma ou mais entradas tangenciais;

Compressores (axiais, centrifugos ou volumétricos) ou ventiladores de gas com uma
capacidade de volume de aspiragdo igual ou superior a 2 m*/min, feitos de ou protegidos com
"materiais resistentes a corrosio pelo UF¢" e vedantes para os respectivos veios;

Permutadores de calor feitos de ou protegidos com "materiais resistentes a corrosio pelo
UFG";

Caixas de elementos de separagdo aerodinimica, feitas de ou protegidas com "materiais
resistentes a corrosio pelo UFg", para conter tubos de vértice ou bicos de separagio;

Vilvulas de fole feitas de ou protegidas com "materiais resistentes i corrosio pelo UF", de
didmetros compreendidos entre 40 e 1500 mm;

Sistemaé de processo para a separag@o do UFg do gas portador (hidrogénio ou hélio) até um
teor igual ou inferior a 1 ppm de UFg, incluindo:

a. Permutadores de calor criogénicos e criosseparadores capazes de obter temperaturas
iguais ou inferiores a 153 K (-120° C);

b. Unidades de refrigeracdo criogénicas capazes de obter temperaturas iguais ou
inferiores a 153 K (-120° C);

c. Unidades com bicos de separacio ou tubos de vortice para a separagio do UFg do gés
portador;

d.-  Separadores de UF; capazes de atingir temperaturas iguais ou inferiores a

253 K (-20° C);

e. Equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separagdo por permuta quimica, a saber:

1.

Colunas pulsantes de permuta rapida liquido-liquido com tempo de estadia no estigio igual
ou inferior a 30 segundos e resistentes ao acido cloridrico concentrado (p.ex., feitas de ou
protegidas com materiais plasticos adequados tais como polimeros de fluorocarbonetos ou
vidro); .

Contactores centrifugos de permuta répida liquido-liquido com tempo de estadia no estigio
igual ou inferior a 30 segundos e resistentes ao 4cido cloridrico concentrado (p.ex., feitos de
ou protegidos com materiais plasticos adequados tais como polimeros de fluorocarbonetos
ou vidro);

Células de reducio electroquimica resistentes a solugdes de dcido cloridrico concentrado,
para a redugio do uranio de um estado de valéncia para outro;
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€.

(continuagio)

4,

6.

Equipamentos de alimentagio de células de redugdo electroquimica para retirar o U** da
corrente orgénica e, no que diz respeito as pegas em contacto com a corrente de processo,
feitas de ou protegidas com materiais adequados (p.ex., vidro, polimeros de -

fluorocarbonetos, poli(sulfato de fenilo, polietersulfonas e grafite impregnada de resina);

Sistemas de preparagio da alimentag#o para a produciio de solugSes de cloreto de urinio de
elevada pureza constituidos por equipamento de dissoluggo, de extracgio de solventes e/ou
permuta de ides para a purificagdo e células electroliticas para a redugio do uranio U*® ou
U*aU®;

Sistemas de oxidagdo do uranio para a oxidagio do U™ em U™,

Equipamento € componentes especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separagdio por permuta i6nica, a saber:

1.

Resinas de permuta idnica de reacgio rapida, resinas peliculares ou porosas macro-
-reticuladas em que os grupos activos de permuta quimica s3o limitados a um revestimento
na superficie de uma estrutura de suporte porosa inactiva, e outras estruturas compdsitas sob
qualquer forma adequada, incluindo particulas ou fibras, com didmetros iguais ou inferiores
a 0,2 mm, resistentes ao acido cloridrico concentrado e concebidas para ter um tempo de
meia permuta inferior a 10 segundos e capazes de operar a temperaturas na gama dos 373 K
(100° C) 2 473 K (200° C); )

Colunas (cilindricas) de permuta de ides de didmetro superior a 1000 mm, feitas de ou
protegidas com materiais resistentes ao acido cloridrico concentrado (p. ex., titdnio ou
plasticos de fluorocarbonetos) e capazes de operar a temperaturas na gama dos 373 K
(100° C) a 473 K (200° C) e a pressdes superiores a 0,7 MPa;

Sistemas de refluxo de permuta de ides (sistemas de oxidag#o ou redugio quimica ou
electroquimica) para a regenerag@o dos agentes redutores ou oxidantes quimicos utilizados
nas cascatas de enriquecimento por permuta de iGes; »

Equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separagio isotdpica por "laser" de vapor atdmico (AVLIS), a saber:

1.

Disparadores de feixes electrénicos por faixas ou varrimento, com uma poténcia fornecida
superior a 2,5 kW/cm, para utilizag@o em sistemas de vaporiza¢fio de uranio;

Sistemas de manuseamento de urénio metélico liquido para uranio ou ligas de uranio
fundidos, constituidos por cadinhos feitos de ou protegidos com materiais resistentes a
corros3o e ao calor (p.ex., tintalo, grafite revestida de itria, grafite revestida com outros
o6xidos de terras raras ou suas misturas) e equipamento de arrefecimento para os cadinhos;
N.B.: VER TAMBEM 2A225.

Sistemas de recolha de produtos e materiais residuais, feitos ou revestidos de materiais
resistentes ao calor e & corrosio pelo vapor ou liquido de urénio metalico, tais como grafite
revestida com itria ou tantalo;

Alojamentos de médulos separadores (recipientes cilindricos ou rectangulares) para conter a
fonte de vapores de urinio metélico, o canhio de feixe electrénico e os colectores do produto
e dos residuos;
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5.

"Lasers" ou sistemas de "laser" para a separagio de isétopos de urdnio com um estabilizador
de frequéncias do espectro para operagado durante grandes periodos de tempo;
N.B.: VER TAMBEM 6A00S E 6A205.

Equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separagdo isotdpica por "laser” de gas molecular (MLIS) ou reac¢io quimica por activagio "laser"
selectiva de is6topos (CRISLA), a seguir enumerados:

1.

Bicos de expansdo supersonica concebidos para arrefecer misturas de UF, e gas portador a
150 K (- 1230 C) ou menos e feitos de "materiais resistentes & corroso pelo UF4";

Colectores de produtos com pentafluoreto de uranio (UFs) constituidos por colectores com
filtro, colectores de impacto ou colectores do tipo ciclone ou suas combinagdes, ¢ feitos de
"materiais resistentes a corrosio pelo UFs/UFg";

Compressores feitos de ou protegidos com "materiais resistentes & corrosio pelo UF" e
vedantes para os respectivos veios;

Equipamento para fluoragio do UF; (s6lido) em UF; (gas);

Sistemas de processo para a separagdo do UFs do gas portador (p.ex., azoto ou 4rgon)
incluindo:

a. Permutadores de calor criogénicos e criosseparadores capazes de obter temperaturas
iguais ou inferiores a 153 K (-1200C);

b. Unidades de refrigeragio criogénicas capazes de obter temperaturas iguais ou
inferiores a 153 K( 1200C);

c. Separadores criogénicos de UF; capazes de atingir temperaturas iguais ou inferiores a

253 K (-200C);

"Lasers” ou sistemas de "laser" para a separagfio de is6topos de urdnio com um estabilizador
de frequéncias do espectro para operagdo durante grandes periodos de tempo;
NB.: VER TAMBEM 6A005 E 6A205

Equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separagdo do plasma, a saber:

L.

Fontes e antenas de microondas para produzir ou acelerar ides, com uma frequéncia de saida
superior a 30 GHz e uma poténcia média de saida superior a S0 kW; :

Bobinas de excitagio idnica por radio—frequéncia, para frequéncias superiores a 100 kHz,
capazes de suportar poténcias médias superiores a 40 kW,

Sistemas de geragdo de plasma de urénio;

Sistemas de manuseamento de metais liquidos para urnio ou ligas de urdnio fundidos,
constituidos por cadinhos feitos de ou protegidos com materiais adequados resistentes a
corrosio e ao calor (p.ex., tintalo, grafite revestida com itria, grafite revestida com outros

6xidos de terras raras ou suas misturas), e equipamento dc arrefecimento para os cadinhos;
N.B. VER TAMBEM 2A225.
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5. Colectores de produtos e materiais residuais, feitos ou protegidos com materiais resistentes
ao calor e a corrosdo pelo vapor de urénio, tais como grafite revestida com itria ou tantalo;

6. Alojamentos dos modulos separadores (cilindricos) para conter a fonte de plasma de uranio,
a bobina de comando das radiofrequéncias e os colectores de produto e residuos, e feitos de
material nio magnético adequado (p.ex., ago inoxidavel);

j.  Equipamento e componentes, especialmente concebidos ou preparados para o processo de
separagdo electromagnética, a saber:

1.  Fontes de ides, simples ou multiplas, constituidas por uma fonte de vapor, um ionizador € um
acelerador de feixes feitos de materiais ndo magnéticos adequados (p.ex., grafite, ago
inoxidavel ou cobre) e capazes de fornecer uma corrente total de feixes de ides igual ou
superior a 50 mA;

2. Placas colectoras de ides para a recolha de feixes de ides de urdnio enriquecido ou
empobrecido, constituidas por duas ou mais fendas e bolsas ¢ feitas de materiais nao
magnéticos adequados (p.ex., grafite ou ago inoxidavel);

3. Caixas de véicuo para separadores electromagnéticos de uranio feitas de materiais nio
magnéticos (p.ex., ago inoxiddvel) concebldas para operar a pressdes iguais ou inferiores a
0,1 Pa;

4. Polos magnéticos de diametro superior a 2 m;

5. Fontes de alimentag3o de alta tensdo para fontes de ides, com todas as seguintes

caracteristicas:

a.  Capacidade para funcionamento continuo;

b.  Tens3o de'saida igual ou superior 220 000 V;

c. Corrente de saida igual ou superiora 1 A; e

d. Regulagio de tensdo methor que 0,01% durante um periodo de 8 horas;
N.B.: VER TAMBEM 3A227.

6. Fontes de alimentagio de electromagnetos (alta poténcia, corrente continua) com todas as
seguintes caracteristicas:

a. Capacidade para funcionamento continuo com uma corrente de saida igual ou
superior a 500 A a uma tensdo igual ou superiora 100 V; e
b. Regulagio da corrente ou da tenséo melhor que 0,01% durante um periodo de 8 horas.

N.B.: VER TAMBEM 3A226.

0B002  Sistemas auxiliares, equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para fabricas
de separac;ao de is6topos espec1ﬁcadas em 0B0O1, seguldamentc enumerados, feitos de ou protegidos
com "materiais resistentes a corrosio pelo UF¢":

a.  Autoclaves de alimentagio, fomos ou sistemas utilizados para a passagem do UF para o processo
de enriquecimento;

b.  Dessublimadores ou separadores criogénicos, utilizados para remover 6 UF; do processo de
enriquecimento para transferéncia subsequente apos aquecimento;
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(continuagio)

Estagdes de produtos € materiais residuais utilizadas para a transferéncia do UF para os
contentores;

Estagdes de liquefacgdo ou de solidificagio utilizadas para remover o UFs do processo de
enriquecimento através da compressio, arrefecimento e conversdo do UF numa forma liquida ou
sélida;

Sistemas de tubagens e sistemas de colectores especialmente concebidos para 0 manuseamento do
UF, dentro das cascatas de difusdo gasosa, de centrifugagfio gasosa ou aerodinimicas;

1. Distribuidores de vacuo ou colectores de vacuo, com uma capacidade de aspiragio igual ou
superior a 5 m*/minuto, ou
2. 'Bombas de vacuo especialmente concebidas para utilizagio em atmosferas contendo UFg;

Espectréometros de massa/fontes de ides de UFq especialmente concebidos ou preparados para
colher amostras "em continuo" de materiais de alimentag@o, produtos ou residuos provenientes
dos fluxos de gas UFg e com as seguintes caracteristicas:

1. Resolugio por unidade de massa superior a 320 amu;

2. Fontes de iGes construidas ou revestidas com nicrémio ou monel ou folheadas a niquel;
3. Fontes de ionizaggo por bombardeamento com electrdes; e -

4, Sistema colector adequado para andlise isotépica.

Instalagdes para a conversdo de urdnio e equipamento especialmente concebido ou preparado para o
efeito, a saber:

Femo a0 o

Sistemas para a convers3o de concentrados de minério de urdnio em UQO;;
Sistemas para a conversdo de UQ; em UFg;

Sistemas para a conversdo de UO; em UO,;

Sistemas para a conversao de UO; em UF,;

Sistemas para a conversdo de UF; em UFs;

Sistemas para a conversio de UF, em urinio metalico;

Sistemas para a conversdo de UFs em UO;;

Sistemas para a conversdo de UFg em UF,.

Instalagbes de produgio ou concentragio de agua pesada, deutério ou compostos de deutério, €
equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para esse efeito, a seguir
enumerados:

a.

Instala¢Ges de produgdo de dgua pesada, deutério ou compostos de deutério, a saber:
1. Instalagdes de permuta dgua-acido sulfidrico;
2. Instalagdes de permuta amoniaco-hidrogénio;
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b. Equipamento e componentes, a seguir enumerados:

1. Colunas de permuta de 4gua-acido sulfidrico construidas em ago ao carbono de grio fino (p.
ex. ASTM A516), de didmetro entre 6 ¢ 9 m, concebidas para funcionar a uma pressdo igual
ou superior a 2 MPa e com uma sobreespessura para corroséo igual ou superior a 6 mm;

2. Ventiladores ou compressores centrifugos de um sé andar, a baixa pressio (ou seja,
0,2 MPa), para circulagdo de gis de 4cido sulfidrico (ou seja, gis contendo mais de 70% de
H,S) com uma capacidade de débito igual ou superior a 56 m*/segundo ao funcionarem a
pressdes de sucgdo iguais ou superiores a 1,8 MPa e munidos de vedantes concebidos para
funcionar em meio himido com H,S;

3. Colunas de permuta amoniaco-hidrogénio de altura igual ou superior a 35 m e didmetros
entre 1,5 € 2,5 m, capazes de funcionar a pressdes superiores a 15 MPa;

4.  Componentes internos das colunas, incluindo contactores de andares e bombas de andares,
incluindo as bombas submergiveis, para a produgio de agua pesada utilizando o processo de
permuta amoniaco-hidrogénio;

5.  Fraccionadores de amoniaco, com pressdes de funcionamento iguais ou superiores a 3 MPa,
» g p . .
para produgdo de dgua pesada utilizando o processo de permuta amoniaco-hidrogénio;

6.  Analisadores de absor¢do de infra-vermelhos, capazes de analisar a relag3o hidrogénio-

-deutério "em continuo" quando as concentragdes de deutério forem iguais ou superiores a
90%; -

7. Queimadores cataliticos para a conversio de deutério gasoso enriquecido em agua pesada
através do processo de permuta amoniaco-hidrogénio;

8.  Sistemas completos de enriquecimento de agua pesada, ou respectivas colunas, para o
enriquecimento de dgua pesada até a concentragdo em deutério necessaria ao funcionamento
. do reactor.

0B005  Instalagdes especialmente concebidas para o fabrico de elementos de combustivel para "reactores
nucleares"”, e equipamento especialmente concebido ou preparado para essas instalagdes.

Nota: Uma instalagdo de fabrico de elementos de combustivel para "reactores nucleares” inclui
equipamento que:
a.  Entra normalmente em contacto directo, ou processa directamente, ou controla o
Sfluxo de produgdo de materiais nucleares;
b. Confina hermeticamente os materiais nucleares no interior da blindagem,
c Verifica a integridade da bainha ou do seu confinamento; ou
d Verifica o tratamento final do combustivel sélido.
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0B006 Instalagdes de reprocessamento de elementos de combustivel irradiados de “"reactores nucleares" e
equipamento e componentes especialmente concebidos ou preparados para essas instalagdes.

Nota: ‘OB006 abrange:

a.

Instalagées de reprocessamento de elementos de combustivel irradiados de "reactores
nucleares", incluindo o equipamento e os componentes que entram normalmente em
contacto directo e controlam directamente o combustivel irradiado e os principais
Sfluxos de processamento de material nuclear e de produtos de cisdo.

Maquinas para cortar ou rasgar elementos de combustivel, isto ¢, equipamento
telecomandado destinado a cortar, talhar, rasgar ou cisalhar feixes, varas ou
conjuntos irradiados de combustivel de "reactores nucleares";

Tanques de dissolugdo, isto é, tanques criticamente seguros (por exemplo, tanques de
pequeno didmetro, anulares ou de pequena altura), especialmente concebidos ou
preparados para a dissolugdo do combustivel irradiado do "reactor nuclear", capazes
de suportar liquidos quentes e altamente corrosivos, e que possam ser alimentados e
manutencionados por controlo remoto;

Extractores de solventes em contra-corrente e equipamento de processamento por
permuta idnica, especialmente concebidos ou preparados para utilizacdo numa
instalagdo de reprocessamento de "urdnio natural”, "urdnio empobrecido”
"materiais cindiveis especiais"” irradiados";

Recipientes de retengdo ou de armazenagem, especialmente concebidos de forma a

serem criticamente seguros e resistentes aos efeitos corrosivos do dcido nitrico;

Nota:  Os recipientes de retencdo ou de armazenagem podem ter as seguintes
caracteristicas:

1. Paredes ou estruturas internas com um equivalente de boro de pelo
menos 2%, (calculado para todos os elementos constituintes de acordo
com a defini¢do contida na nota ao ponto OC004);

Didmetro mdximo de 175 mm para os recipientes cilindricos; ou
Largura maxima de 75 mm no caso dos recipientes de pouca altura ou
anulares.

W

Sistemas completos especialmente concebidos ou preparados para a conversdo de
nitrato de plutonio em oxido de pluténio;

Sistemas completos especzalmente concebidos ou preparados para a produgdo de
pluténio metal;

Instrumentagdo de controlo de processos, especialmente concebida ou preparada

P
para a monitorizagdo ou o controlo do reprocessamento de "urdnio natural”, "urdnio
empobrecido” ou de "materiais cindiveis especiais” irradiados;
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0C001  "Uranio natural" ou "urénio empobrecido” ou tério sob a forma de metal, liga, composto quimico ou
concentrado e qualquer outro material que contenha um ou mais dos elementos anteriores;
Nota: OC001 ndo abrange os seguintes elementos:
a. Quantidades iguais ou inferiores a quatro gramas de "urdnio natural” ou "urdnio
empobrecido”, quando contidas num componente sensor de um instrumento;
b. "Urénio empobrecido" especialmente fabricado para as seguintes aplicacées civis
ndo nucleares:
1.~ Blindagem;
2. Embalagem;
3. Lastro com massa igual ou inferior a 100 Kg;
4. Contrapesos com uma massa igual ou inferior a 100 Kg;
c. Ligas com menos de 5% de torio;
d Produtos cerdmicos que contenham torio, fabrxcados para usos ndo nucleares.
OC002  "Materiais cindiveis especiais".
Nota: OC002 néo abrange quantidades iguais ou inferiores a quatro "gramas efectivos”, contidas
num componente sensor de qualquer instrumento.
0OC003  Deutério, agua pesada (6xido de deutério) e outros compostos de deutério, € misturas e solugdes que
contenham deutério, em que a relagfo isotopica entre o deutério e o hidrogénio exceda 1:5000.
0C004

Grafite, de qualidade nuclear, com um grau de })ureza inferior a 5 partes por milhio de equivalente de
boro e com uma densidade superior a 1,5 g/cm’.
N.B.: VER TAMBEM IC107

Notal:  OC004 ndo abrange:

a.

b.

Produtos manufacturados de grafite de massa inferior a 1 kg diferentes dos
especialmente concebidos ou preparados para uso num reactor nuclear;
Pé de graf te

Nota 2:  Em OC004, "equivalente de boro" (BE) é definido como uma soma de BE, para as
impurezas (excluindo BE,,p,n, uma vez que o carbono ndo é considerado uma impureza)
incluindo o boro, em que:
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0C004

0C005

oD

0D001

OE

0E001

Nota2  (continuagio)

BE,(ppm) = CF x Concentragdo do elemento Z, em ppm;

em que CF é o factor de conversdo =

e Oge Oy sdo as secgdes eficazes da captura de neutrdes térmicos (em barns),
respectivamente para o boro e o elemento Z, e Ag e Az sdo, respectivamente, as massas
atémicas do boro e do elemento Z.

Outros compostos ou pds especialmente preparados, resistentes a corrosdo pelo UFg (por exemplo,

‘niquel ou ligas que contenham 60% em massa, ou mais, de niquel, 6xido de aluminio ou polimeros de

hidrocarbonetos totalmente fluorados), para fabrico de barreiras de difusdo gasosa, com uma pureza
igual ou superior a 99,9% em massa ¢ uma granulometria média inferior 2 10 micrémetros medida de
acordo com a norma B330 da "American Society for Testing and Materials" (ASTM) e com um elevado
grau de uniformidade no tamanho das particulas.

—

Suporte légico

"Suporte 16gico" especialmente concebido ou modificado para o "desenvolvimento”, "produgdo” ou
"utilizagio" dos produtos referidos na presente categoria.

Tecnologia

"Tecnologia" nos termos da Nota sobre a Tecnologia Nuclear para o "desenvolvimento”, "produgio” ou
"utilizagdo" dos produtos referidos nesta categoria.
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CATEGORIA 1 — MATERIAIS, PRODUTOS QUIMICOS, "MICRORGANISMOS" E "TOXINAS"

1A Equipamentos, conjuntos e componentes
1A001 Componentes fabricados a partir de compostos fluorados:
a. Vedantes, juntas ou reservatérios flexiveis de combustivel especialmente concebidos para aplicagio

aerondutica ou espacial e constituidos em mais de 50% em massa de qualquer dos materiais referidos
em 1C009.b.ouc.;

b. Polimeros e copolimeros piezoeléctricos de fluoreto de vinilideno referidos em 1C009.a:
1. Em forma de folha ou de pelicula; e
2. De espessura superior a 200 pm;
¢ Vedantes, juntas, sedes de vélvula, reservatérios flexiveis ou diafragmas constituidos por

fluoroelastdmeros com pelo menos um monémero de viniléter, especialmente concebidos para

aplicagio "aeronautica", espacial ou em "misseis".

Nota Em 14001.C, entende-se por "misseis" os sistemas de foguetes completos e os veiculos aéreos
ndo tripulados.

1A002 Estruturas ou laminados "compdsitos" com qualquer das seguintes caracteristicas:
N.B.: VER TAMBEM 1A202,9A010 E 9A110. -

a. Uma "matriz" orgénica e fabricados com os materiais referidos em 1C010.c., d. ou e; ou
b. Uma "matriz" metalica ou de carbono e fabricados com:
1. "Materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono com:
a. "Médulo de elasticidade especifico" superior a 10,15x10% m; [
b. "Resisténcia especifica a tracgdo" superior a 17,7 x 10* m: ou
2. Os materiais referidos em 1C010.c.
Nota 1: 14002 ndo abrange as estruturas ou laminados compdsitos fabricados com "materiais

" fibrosos ou filamentosos” de carbono impregnados de resinas epoxidicas destinados a
3 s ~ 2
reparag¢do de estruturas ou laminados de aeronaves, desde que ndo excedam 1 m".

Nota 2: 14002 ndo abrange os artigos acabados ou semi-acabados especialmente concebidos para
aplicagdes de cardcter puramente civil, como:
a. Artigos desportivos;
b. Industria automdével;
c. Industria das maquinas - ferramentas
d. Aplicagbes médicas.

1A003 Produtos fabricados com os polimeros nio fluorados referidos em 1C008.2.3, sob a forma de pelicula, folha,
banda ou fita, com uma das seguintes caracteristicas:

a. Espessura superior a 0,254 mm; ou
b. Revestidos ou laminados com carbono, grafite, metais ou substancias magnéticas.

Nota: 14003 ndo abrange os produtos revestidos ou laminados com cobre destinados & produgdo de placas
de circuitos impressos electrénicos.
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1A004 Equipamento de protecgdo e detecgdo e seus componentes, com excepgdo dos especificados na "Lista de

Material de Guerra", como se segue:

N.B. VER TAMBEM 2B351 E 2B352

a, Méscaras anti-gas, filtros e equipamento para a sua descontaminagdo, concebidos ou modificados para
defesa contra agentes biologicos ou materiais radioactivos "adaptados para fins militares" ou contra
agentes utilizados na guerra quimica (CW), e componentes especialmente concebidos para os
mesmos;

b. Fatos, luvas e calgado de protecgdo especialmente concebido ou modificado para defesa contra
agentes biolégicos ou materiais radioactivos "adaptados para fins militares” ou contra agentes
utilizados na guerra quimica (CW);

c. Sisternas de detecgdo nuclear, bioldgica e quimica (NBC) especialmente concebidos ou modificados
para a detec3o ou identificagdo de agentes biolégicos ou materiais radioactivos "adaptados para fins
militares” ou de agentes utilizados na guerra quimica (CW), e componentes especialmente concebidos
para esses sistemas; )

Nota: 14004 ndo abrange:

a. Dosimetros pessoais de controlo de radiagées;
b. Equipamento limitado, por projecto ou fungdo, a proteger contra riscos especificos das
industrias civis, como a mineragdo, a exploragdo de pedreiras, a agricultura, a indistria
Jarmacéutica, a medicina, a veterindria, a protec¢do do ambiente, a gestdo de residuos ou a
industria alimentar.
1A005 Fatos blindados e componentes especialmente concebidos para os mesmos com excepgio dos fabricados de
acordo com normas ou especificagdes militares ou com,um desempenho equivalente.

N.B. VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA.

Nota 1: 14005 ndo abrange os fatos blindados de protec¢do individual e os respectivos acessdrios

quando acompanhem o seu utilizador para efeitos de protecgdo pessoal.

Nota 2: - 14005 ndo abrange os fatos blindados concebidos para assegurar a protec¢do frontal apenas

contra estilhagos e explosdes provocadas por dispositivos ndo militares.
1A102 Materiais carbono-carbono pirolizados ressaturados, concebidos para os veiculos langadores espaciais
referidos em 9A004 ou para os foguetes-sonda referidos em 9A104.
1A202 Estruturas compdsitas, excepto as referidas-em 1A002.a, na forma de tubos € com ambas as seguintes
caracteristicas;

N.B.: VER TAMBEM 9A010 E 9A110.

a.  Diémetro interior compreendido entre 75 mm e 400 mm; e

b. Fabricadas com os "materiais fibrosos ou filamentosos" referidos em 1C010.a. ou b. ou 1C210.a ou
com materiais de carbono pré-impregnados referidos em 1C210.c.

1A225 Catalisadores platinados especialmente concebidos ou preparados para promover a reacgio de permuta

isotépica do hidrogénio entre o hidrogénio e a agua, para a recuperagio de tritio da 4gua pesada ou para a
produgido de dgua pesada.



38

Jornal Oficial das Comunidades Europeias 19.3.1999

1A226

1A227

1B

1B001

Enchimentos especiais que possam ser utilizados na separagio de dgua pesada da dgua natural e que tenham
ambas as seguintes caracteristicas:

a. Serem constituidos por mathas de bronze fosforoso ou de cobre (ambos tratados quimicamente para
melhorar a molhabilidade); e
b. Estarem concebidos para ser utilizados em colunas de destilago de vacuo.

Janelas de protecgdo contra radiagdes de grande densidade (vidro de chumbo ou outro), com todas as
seguintes caracteristicas:

a. "Zona fria" de dimensdo superior a 0,09 m?;
b.  Densidade superiora 3 g/cm* e
c. Espessura igual ou superior a 100 mm,

e caixilhos especialmente concebidos para essas janelas.

Nota técnica:
Em 14227, entende-se por "zona fria" a zona de observagdo da janela exposta ao menor nivel de radiagées
no caso da aplicagdo de projecto.

Equipamehtos de ensaio, de inspecgiio e de produgio -

Equipamentos para a produgzo de fibras, de pré-impregnados, de pré-formas ou de materiais "compdsitos"
referidos em 1A002 ou 1C010 e componentes e acessérios especialmente concebidos para esses
equipamentos:

N.B.: VER TAMBEM 1B101 E 1B201.

a. Maquinas para bobinar filamentos em que os movimentos de posicionamento, enrolamento e
bobinagem das fibras sejam coordenados e programados em trés ou mais eixos, especialmente
concebidas para o fabrico de estruturas ou laminados "compdsitos” a partir de "materiais fibrosos ou
filamentosos".

b.  Miquinas para a colocagio de bandas ou de cabos de fibras (fows) em que os movimentos de
~ posicionamento e colocagdo das bandas, cabos de fibras (fows) ou folhas sejam coordenados e
programados em dois ou mais eixos, especialmente concebidas para o fabrico de estruturas
"compdsitas"” de células ou misseis.
Nota: Em 1B001.b, entende-se por "misseis" os sistemas de foguetes completos e os veiculos aéreos
ndo tripulados.

c. Maquinas de tecer multidireccionais e multidimensionais ou maéquinas de entrelagar, incluindo
adaptadores e conjuntos de modificag3o, para tecer, entrelagar ou entrangar fibras destinadas ao
fabrico de estruturas "compdsitas”;

Nota: Em 1B001.c, ndo abrange a maquinaria téxtil ndo modificada para as utilizagées finais acima
referidas;

¢
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1B001 (continuagio)
d.  Equipamentos especialmente concebidos ou adaptados para o fabrico de fibras de reforgo:

1. Equipamentos para a conversdo de fibras poliméricas (por exemplo, poliacrilonitrilo, rayon,
breu ou policarbossilano) em fibras de carbono ou de carboneto de silicio, incluindo
equipamentos especiais para a estiragem das fibras durante o aquecimento;

2. Equipamentos para a deposigdo quimica de vapores de elementos ou de compostos em
substratos filamentosos aquecidos, para o fabrico de fibras de carboneto de silicio;

3. Equipamentos para a extruso himida de materiais cerimicos refractarios (por exemplo, éxido
de aluminio);

4, Equipamentos para a conversio de fibras precursoras com aluminio em fibras de alumina, por
tratamento térmico;

e. Equipamentos para a produgdo dos pré-impregnados referidos em 1C010.e. pelo método da fusio a
quente;
f. Equipamentos para a inspec¢do ndo destrutiva de defeitos a trés dimensdes por tomografia ultra-

-sénica ou de raios-X, especialmente concebidos para materiais "compésitos";

1B002 Sistemas, e respectivos componentes, especialmente concebidos para a produgdo das ligas metalicas, pés de
ligas metalicas ou materiais ligados referidos em 1C002.2.2, 1.C002.b. e 1C002.c.

1B003 Ferramentas, cunhos, matrizes, moldes ou acessérios, para "enformago superplastica” ou "soldadura por
difusdo" de titanio, aluminio ou ligas destes metais, especialmente concebidos para o fabrico de:
a. Células ou estruturas aeroespaciais;
b. Motores aeronauticos ou aeroespaciais; ou
c. Componentes especialmente concebidos para essas estruturas ou motores.

1B101 ‘Equipamentos, excepto os referidos em 1B0O01, para a "produgio" de materiais compdsitos estruturais, bem

como componentes € acessorios especialmente concebidos para esses equipamentos:
N.B.: VER TAMBEM 1B201.

Nota: Os componentes e acessdrios referidos em 1B101 compreendem moldes, mandris, cunhos, matrizes,
dispositivos fixos e ferramentas para a compressdo, cura, vazamento, sinteriza¢do ou soldadura de
pré-formas de estruturas e laminados compdsitos e respectivos produtos.

a. Méquinas para bobinar filamentos em que os movimentos de posicionamento, enrolamento e
bobinagem das fibras possam ser coordenados e programados em trés ou mais eixos, concebidas para
o fabrico de estruturas ou laminados compdsitos a partir de materiais fibrosos e filamentosos, bem
como os respectivos comandos de coordenagdo e de programacio;

b. Maquinas para a colocagio de bandas em que os movimentos de posicionamento ¢ colocagdo das
bandas e folhas possam ser coordenados e programados em dois ou mais eixos, concebidas para o
fabrico de estruturas compdsitas de células e "misseis";
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1B101 {continuagio)

c. Equipamentos concebidos ou modificados para a "produgio"” de "materiais fibrosos ou filamentosos":

1. Equipamentos para a conversdo de fibras poliméricas (por exemplo, poliacrilonitrilo, rayon ou
policarbossilano), incluindo equipamentos especiais para a estiragem das fibras durante o
aquecimento;

2. Equipamentos para a deposigdo de vapores de elementos ou de compostos em substratos
filamentosos aquecidos; €

3. Equipamentos para a extrusdo himida de materiais cerdmicos refractarios (por exemplo, 6xido
de aluminio);

d.- Equipamentos concebidos ou modificados para tratamentos especiais da superficie de fibras ou para a

produgdo dos pré-impregnados e pré-formas referidos em 9A110.

Nota: Os equipamentos abrangidos por 1B101.d. compreendem cilindros, estiradores, equipamentos

de revestimento, equipamentos de corte e "clicker dies".
1B115 Equipamentos para a "produgdo”, manuseamento e ensaio de recep¢fio dos propulsantes ou componentes de
propulsantes referidos em 1C011.a, 1CO11.b, ICi11 ou na Lista de Material de Guerra e componentes
especialmente concebidos para esses equipamentos. -

Nota I: Os tinicos misturadores abrangidos: por este ponto sdo os concebidos para efectuar misturas
sob vacuo entre zero e 13,326 kPa e dotados de controlo da temperatura da cdmara de
mistura:

a. Misturadores descontinuos com uma capacidade volumétrica total igual ou superior a
110 litros e pelo menos uma pa misturadora/malaxadora excéntrica;

b. Misturadores continuos com duas ou mais pds misturadoras/malaxadoras e
possibilidade de abertura da cdmara de mistura. ’

Nota 2: No que se refere aos equipamentos especificamente concebidos para a produgdo de material
de guerra, ver a Lista de Material de Guerra.

Nota 3: 1B115 ndo abrange os equipamentos de "produgdo”, manuseamento e ensaio de recep¢do do

‘ carboneto de boro.

1B116 Tubeiras especialmente concebidas para a produgiio de materiais por processos piroliticos, formados em
moldes, mandris ou outros substratos, a partir de gases precursores que se decomponham entre 1 573K

(1300°C) e 3 173 K (2 900°C), sob pressoes de 130 Pa a 20 kPa.

1B201 Maquinas para bobinar filamentos, excepto as referidas em 1B001 ou 1B101, e equipamento conexo:

a. Maquinas para bobinar filamentos com todas as seguintes caracteristicas:
1. Movimentos de posicionamento, enrolamento e bobinagem das fibras coordenados e
programados em dois ou mais eixos; -
2. Especialmente concebidas para o fabrico de estruturas ou laminados compésitos a partir de
"materiais fibrosos ou filamentosos"; €
3. Com capacidade para bobinar rotores cilindricos de didmetro compreendido entre 75 mm e

400 mm e comprimento igual ou superior a 600 mm,;
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1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

1B229

-

(continuagio)

b. Comahéos de coordenagdo e programagio para as maquinas de bobinar filamentos referidas em
1B201.a;

c.  Mandris de precisio para as maquinas de bobinar filamentos referidas em1B201.a.

Células electroliticas para a produgdo de fldor com uma capacidade de produgio superior 2 250 g de fltior
por hora.

Separadores electromagnéticos de isétopos concebidos para ou equipados com fontes de ides simples ou
multiplas, capazes de produzir um feixe iénico de intensidade de corrente total igual ou superior a 50 mA.

Nota: 1B226 abrange os separadores:
T a Capazes de enriquecer isétopos estdveis;
b. Cujas fontes de ides e colectores se situem no interior do campo magnético, bem como as
configuragbes em que estes sejam exteriores ao campo.

Convertidores para a sintese do amoniaco ou unidades para a sintese do amoniaco nas quais o gas de sintese
(azoto e hidrogénio) sai de uma coluna de permuta de amoniaco/hidrogénio de alta pressio e o amoniaco
sintetizado ¢ réintroduzido na coluna.

Colunas de destilagéo criogénica do hidrogénio com todas as seguintes caracteristicas:

a. Concebidas para funcionamento a temperaturas internas iguais ou inferiores a 35 K (-238°C);
. Concebidas para funcionamento a pressdes internas compreendidas entre 0,5 e 5 MPa;
c. Construidas
1. Quer em ago inoxidavel austenitico de grio fino da série 300 com baixo teor de enxofte e com
uma granulometria ASTM (ou equivalente) igual ou superior a 5;
2. Quer em materiais equivalentes que sejam simultaneamente criogénicos e compativeis com o
Hy e
d De didmetro interior igual ou superior a I m e altura efectiva igual ou superior a 5 m.

Colunas de pratos de permuta de agua-sulfureto de hidrogénio e contactores internos:

N.B.: No que se refere as colunas especialmente concebidas ou preparadas para a produgdo de dgua
pesada, ver 0B004.

a. Colunas de pratos de permuta de dgua-sulfureto de hidrogénio com todas as seguintes caracteristicas:
1. Capazes de funcionar a pressdes iguais ou superiores a 2 MPa;
2. Construidas em ago ao carbono austenitico de gréo fino, com uma granulometria ASTM (ou
equivalente) igual ou superiora 5; ¢
3. De diametro igual ou superiora 1, 8'm;
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1B229 (continuagio)
b.  Contactores intemos para as colunas de pratos de permuta de dgua-sulfureto de hidrogénio referidas
em 1B229.a.
Nota técnica:
Os contactores internos das colunas sdo pratos segmentados de didmetro efectivo, apés montagem,
igual ou superior a 1,8 m concebidos para facilitar o contacto em contracorrente e construidos de
ago inoxidavel com um teor de carbono igual ou inferior a 0,03%. Podem ser pratos perfurados,
pratos de valvulas, pratos de campdnulas ou pratos de grelha ("Turbogrid").
1B230 Bombas capazes de garantir a circulagdo de solugdes concentradas ou diluidas do catalisador amida de
potassio em amoniaco liquido (KNH>/NH3;), com todas as seguintes caracteristicas:
a. Estanques 2o ar (isto é, hermeticamente fechadas);
b. Capacidade superior 2 8,5 m *fh; e
c. Uma das seguintes caracteristicas: ~
1. Para solugdes concentradas de amida de potassio (1% ou mais), pressdo de servi¢o de 1,5 a
60 MPa; ou
2. Para solugdes diluidas de amida de potassio (menos de 1%), pressio de servigo de 20 a
60 MPa.
1B231 Instalagdes para tritio e equipamento a elas destinado: -
a. Instalag3es para a produgdo, recuperagio, extracgdo, concentragio ou manuseamento de tritio.
b. Equipamento para mstala;;oes de tritio:
1. Unidades de refrigeragdo a hidrogénio ou hélio capazes de arrefecer até temperaturas 1guals ou
inferiores a 23 K (- 250° C), com capacidade de refrigerag@o superior a 150 W;
2. Sistemas de armazenagem ou de purificag3o de is6topos de hidrogénio que utilizem hidretos
metalicos como meio de armazenagem ou de purificagio.
1B232 Turboexpansores ou conjuntos turboexpansor-compressor com ambas as seguintes caracteristicas:
a. Concebidos para funcionamento com uma temperatura de saida igual ou inferior a 35 K (—238°C); e
b.  Concebidos para um caudal de hidrogénio gasoso igual ou superior a2 1 000 kg/h.
1B233

Instalagdes para a separagdo de isétopos de litio e equipamento a elas destinado:
a. Instalages para a separagdo de isdtopos de litio;

b. Equipamento para a separag@o de isotopos de litio, designadamente:
Colunas de permuta liquido-liquido com enchimento compacto especialmente concebidas para
amalgamas de litio;
2. Bombas de amalgama de merciirio ou de litio;
Células de electrélise da amalgama de litio;
4. Evaporadores para solugdes de hidroxido de litio concentradas.

w
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1C

1C001

Materiais
Nota técnica:

Metais e ligas:
Salvo disposicdo em contrdrio, os termos "metais" e "ligas" em 1C001 a 1C012 abrangem formas em bruto
e semi-acabadas, designadamente:

Formas em bruto:

Anodos, esferas, barras (incluindo barras entalhadas e barras para arame), biletes, blocos, "blooms”",
"brickets", "cakes", cdtodos, cristais, cubos, dados, grdos, granulos, lingotes, linguados, pellets, salmdes,
po, "rondelles", grenalha, "brames", esponja, varas;

Formas semimanufacturadas (revestidas, chapeadas, perfuradas ou ndo)

a. Materiais forjados ou manufacturados obtidos por laminagem, estiramento, extrusdo, forjamento,
extrusdo por impacto, prensagem, granulagdo, atomizagdo e trituracdo isto é: cantoneiras, Us,
bolachas, discos, po, palhetas, folhas, pegas forjadas, chapas, pegas prensadas e estampadas, fitas,
anéis, varetas (incluindo eléctrodos de soldadura ndo revestidos, fio-mdquina e arame laminado),
perfis, placas, arco, canos e tubos (incluindo tubos de sec¢do redonda, quadrada e barras ocas),
arame obtido por estiramento ou extrusdo; )

b. Material moldado produzido por vazamento em moldes de areia, metal, gesso ou outros, incluindo
pecas moldadas a alta pressdo, formas sinterizadas, e formas obtidas por metalurgia a base de pé.

O objectivo dos controlos ndo deve ser contrariado pela exportacdo de formas ndo incluidas na lista
declaradas como produtos acabados mas que sdo na realidade formas em bruto ou semimanufacturadas.

Materiais especialmente concebidos para absorver ondas electromagnéticas ou polimeros intrinsecamente
condutores: .
N.B.: VER TAMBEM 1C101.

a. Materiais para absorgdo de frequéncias superiores a 2 x 10® Hz, mas inferiores a 3 x 10'* Hz;
Nota: 1C00!.a. ndo abrange: .

a. Absorventes de tipo capilar, constituidos por fibras naturais ou sintéticas, com carga
ndo magnética para permitir a absorgdo;

b. Absorventes sem perda magnética com superficie incidente ndo plana, compreendendo
pirdmides, cones, prismas e superficies curvas: -

c Absorventes planos com todas as seguintes caracteristicas:

1 Fabricados com:
a. Espumas pldsticas (flexiveis ou ndo flexiveis) com carga de carbono, ou

materiais orgdnicos, incluindo ligantes, que produzam um eco superior a
5%, relativamente aos metais, numa banda de frequéncias de largura
superior a*15%, da frequéncia central da energia incidente, e que
sejam incapazes de resistir a temperaturas superiores a 450 K (177°C);
ou
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1C001 a. Nota c. 1. (continuag?o)

b. Materiais cerdmicos que produzam um eco superior a 20%,
relativamente aos metais, numa banda de frequéncias de largura
superior a +15% da frequéncia central da energia incidente, e que
sejam incapazes de resistir a temperaturas superiores a 800 K (527°C);

Nota técnica:

As amostras para os ensaios de absor¢do respeitantes ao ponto 1C001.a.,

Nota 1.C.1, devem ter a forma de um quadrado de lado igual ou superior a

5 vezes o comprimento de onda da frequéncia central e situado no campo

afastado da fonte radiante. :

2. Resisténcia a tracgdo inferiora 7 x 1 0° Nim®;
3. Resisténcia a compressdo inferiora 14 x 1 06 N/m
d Absorventes planos fabricados em ferrite sinterizada:
1. Dedensidade superiora 4,4: e
2. Com uma temperatura mdxima de funcionamento de 548 K (275°C);
N.B.: Nada na nota relativa a 1C001.a isenta os materiais magnéticos de garantir a absorgdo
quando contidos em tintas.

b. Materiais para a absorgdo de frequéncias superiores a 1,5 x 10" Hz, mas inferiores a 3,7 x 10" Hz, e
ndo transparentes a luz visivel;

c. Materiais poliméricos intrinsecamente condutores de condutividade electnca global superior a
10 000 S/m (Siemens por metro) ou resistividade superficial inferior a2 100 ohms/m?, 4 base de
qualquer dos seguintes polimeros:

1. Polianilina;
2 Polipirrol;
3 Politiofeno;
4, Poli(fenileno-vinileno); ou
5 Poli(tienileno-vinileno).
Nota técnica:
A condutividade eléctrica global e a resistividade superficial devem ser determinadas de acordo com
a norma ASTM D-257 ou com uma norma nacional equivalente.
1C002 Ligas metalicas, p6s de ligas metilicas ou materiais ligados:

N.B.: VER TAMBEM 1C202.

Nota: 1C002 ndo abrange as ligas metdlicas, os pds-de ligas metdlicas e os materiais ligados para o

a.

revestimento de substratos.
Ligas metalicas:
1. Ligas de niquel ou de titdnio na forma de aluminetos, tanto em bruto como em semi-produtos:

a. Aluminetos de niquel com um minimo de 15%, em massa, de aluminio, um méximo de
38%, em massa, de aluminio e pelo menos um elemento de liga adicional;

b. Aluminetos de titdnio com 10%, ou mais, em massa, de aluminio e pelo menos um
elemento de liga adicional;



19.3.1999

Jornal Oficial das Comunidades Europeias 45

1C002 a. (continuagio)

2.

Ligas metélicas obtidas a partir dos p6s ou particulas de ligas metalicas referidas em 1C002.b.:

a.

Ligas de niquel com:

1. Resisténcia a rotura igual ou superior a 10 000 horas, a 923 K (650°C) ¢ a uma
tensdo de 676 MPa; ou

2. Resisténcia a fadiga de baixo ciclo igual ou superior a 10 000 ciclos, a 823 K
(550°C) e a uma tensdo maxima de 1 095 MPa;

Ligas de niébio com:

1. - Resisténcia a rotura igual ou superior a 10 000 horas, 2 1 073 K (800°C) € a uma
tensdo de 400 MPa; ou

2. Resisténcia a fadiga de baixo ciclo igual ou superior a 10 000 ciclos, a 973 K
(700°C) e a uma tens3o maxima de 700 MPa;

Ligas de titdnio com:

1. Resisténcia & rotura igual ou superior a 10 000 horas, a 723 K (450°C) € a uma
tensdo de 200 MPa; ou
2. Resisténcia a fadiga de baixo ciclo igual ou superior a 10 000 ciclos, a 723 K

(450°C) e a uma tens@o méaxima de 400 MPa;
Ligas de aluminio com uma resisténcia 3 tracgdo:
1.  Igual ou superior a 240 MPa a 473 K (200°C); ou
2. Igual ou superior a 415 MPa a 298 K (25°C);

Ligas de magnésio com uma resisténcia a tracg@o igual ou superior a 345 MPa ¢ uma
velocidade de corrosdo inferior a 1 mm/ano numa solugfio aquosa de cloreto de sodio
a 3%, medida de acordo com a norma ASTM G-31 ou com uma norma nacional

" -equivalente;

Notas técnicas:

1

As ligas metdlicas abrangidas por 1C000.2.a. sd@o ligas com uma percentagem
mdssica do metal indicado maior do que a de qualquer outro elemento.

A resisténcia a rotura deve ser medida de acordo com a norma ASTM E-139 ou com
uma norma nacional equiivalente. )

A resisténcia a fadiga de baixo ciclo deve ser medida de acordo com a norma
ASTM E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue
Testing" (Método recomendado para o ensaio & fadiga de baixo ciclo a amplitude
constante) ou com uma norma nacional equivalente. O ensaio deve ser axial, com
uma razdo de tensbes média igual a 1 e um coeficiente de concentragéo de tensées
(K) igual a 1. A razdo de tensées média define-se como sendo a diferen¢a entre as
tensées maxima e minima dividida pela tensdo mdxima.
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1C002 (continuagio)

b.  Pds ou particulas de ligas metélicas para o fabrico dos materiais referidos em 1C002.a.:

1. Obtidos a partir de qualquer um dos seguintes sistemas componentes:

Nota técnica: »

Nos pontos que se seguem X representa um ou mais elementos de liga.

a. Ligas de niquel (Ni-Al-X, Ni-X-Al), qualificadas para pegas ou componentes de
motores de turbina, ou seja, com menos de 3 particulas nfio metilicas (introduzidas
durante o processo de fabrico) de dimensdes superiores a 100 pm por 10° particulas
da liga;

b. Ligas de niébio (Nb-Al-X ou Nb-X-Al, Nb-Si-X ou Nb-X-Si, Nb-Ti-X ou Nb-X-Ti);

c. Ligas de titanio (Ti-Al-X ou Ti-X-Al); x

d. Ligas de aluminio (Al-Mg-X ou Al-X-Mg, Al-Zn-X ou Al-X-Zn, Al-Fe-X ou Al-X-
-Fe); ou

e. Ligas de magnésio (Mg-Al-X ou Mg-X-Al)re

2. Obtidos, em atmosfera controlada, por qualquer dos seguintes processos:

a. "Atomizagdo sob vacuo";

b. "Atomizagdo por gas";

c. "Atomizagdo centrifuga";

d. "Solidificagdo com impacto";

e. "Solidificagdo em rotagdo com enregelamento” e "cominuigio";

f. "Solidificagdo em extracgdo com enregelamento” e "cominui¢io"; ou

g "Obtengdo de ligas por meios mecanicos";

c. Materiais ligados, na forma de palhetas, fitas ou varetas delgadas ndo cominuidas, obtidos em
ambiente controlado por "solidificagdo com impacto”, "solidificagio em rotagdio com
enregelamento” ou "solidificagdo em extracg3o com enregelamento", utilizados no fabrico dos pds
ou particulas de ligas metalicas referidos em 1C002.b.

1C003 Metais magnéticos, de todos os tipos e em todas as formas, com qualquer das seguintes caracteristicas:

a. Permeabilidade relativa inicial igual ou superior a 120 000 e espessura igual ou inferior a 0,05 mm;
Nota técnica: ‘

A permeabilidade inicial deve ser medida em materiais totalmente recozidos.

b. Ligas magnetoestrictivas com uma das seguintes caracteristicas:

1. Magnetoestricgdo de saturagdo superior a 5 x 10 ou
2. Factor de acoplamento magnetomecénico (k) superior a 0,8; ou
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1C003

1C004

1C005

(continuagdo)

Bandas de liga amorfa ou "nanocristalina” com as seguintes caracteristicas:
1. No minimo, 75%, em massa, de ferro, cobalto ou niquel;
2. Indu¢do magnética de saturagdo (B,) igual ou superiora 1,6 T; e
3. Uma das seguintes caracteristicas:
a. Espessura igual ou inferior a 0,02 mm; ou
b. Resistividade eléctrica igual ou superior a 2 x 10™* ohm.cm.
Nota técnica: »
Por materiais "nanocristalinos", em 1C003.C, entendem-se os materiais com cristais de
granulometria igual ou inferior a 50 nm, determinada por difrac¢do aos raios X.

Ligas de urinio e titdnio ou ligas de tungsténio com "matriz" a base de ferro, niquel ou cobre, com todas
as seguintes caracteristicas:

RO o

Condutores de materiais "compoésitos

Densidade superior a 17,5 g/em’;

Limite de elasticidade superior a 880 MPa;
Tensdo de rotura a tracgdo superior a 1 270 MPa; ¢
Alongamento superior a 8%.

supercondutores", corh comprimentos superiores a 100 m ou

massa superior a 100 g: -

a.

Condutores multifilamentares de materiais "compdsitos" "supercondutores" com um ou mais

filamentos de nidbio-titdnio:

1. Integrados numa "matriz" que nio seja de cobre ou de uma mistura a base de cobre; ou

2. Com uma secgio transversal de area inferior a 0,28 x 10 mm’ (6 pm de disdmetro no caso
de filamentos de secgdo circular);

Condutores de materiais "compdsitos" "supercondutores”, constituidos por um ou mais filamentos

"supercondutores” que ndo sejam de nidbio-titinio, com as seguintes caracteristicas:

1. "Temperatura critica”, a indugdo magnética nula, superior 2 9,85 K (-263,31° C), mas
inferior a 24 K (-249,16°C);

2. Secgdo transversal inferior a 0,28 x 10" mm?; [

3. Que permanegam no estado "supercondutor” & temperatura de 4,2 K (-268,96°C), quando

expostos a um campo magnético correspondente a uma indugio magnética de 12 T;
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1C006 Fluidos e produtos lubrificantes:
a. Fluidos hidréulicos que contenham, como ingredientes principais, qualquer dos seguintes
compostos ou produtos:
1. Oleos de sintese constituidos por hidrocarbonetos silicicos, com as seguintes caracteristicas:
Nota: Para efeitos de 1C006.a.1, os dleos de hidrocarbonetos silicicos sdo compostos que
contém apenas silicio, hidrogénio e carbono.
a. Ponto de inflamag3o superior a 477 K (204°C);
b. Ponto de fluidez inferior ou igual a 239 K (- 34°C);
c. Indice de viscosidade igual ou superior a 75; ¢
d. Estabilidade térmica a 616 K (343°C); ou
2. Clorofluorocarbonetos com as seguintes caracteristicas:
‘Nota: Para efeitos de 1C006.a.2, os clorofluorocarbonetos sdo compostos que contém
apenas carbono, flior e cloro.
a. Sem ponto de inflamago;
b. Com temperatura de auto-ignicio superior a 977 K (704°C);
c. Ponto de fluidez igual ou inferior 2 219 K (- 54°C);
d. Indice de viscosidade igual ou superior a 80: [
e. Ponto de ebuligdo igual ou superior a 473 K (200°C);
b. Produtos lubrificantes que contenham, como ingredientes principais, qualquer dos seguintes
compostos ou produtos:
1. Eteres ou tioéteres fenilénicos ou alquilfenilénicos, ou suas misturas que contenham mais de
duas fungGes éter ou tioéter, ou suas misturas; ou
2. Fluidos de silicone fluorado de viscosidade cinematica inferior a 5 000 mm?/s
(5 000 centistokes), medida a 298 K (25° C);
c. Fluidos de amortecimento ou de flotagdo com grau de pureza superior a 99,8%, menos de
25 particulas de dimensdes iguais ou superiores a 200 pm por 100 ml e constituidos, em pelo
menos 85%, por um dos seguintes compostos ou produtos:
1. Dibromotetrafluoroetano;
2, Poli(clorotrifluoroetileno) (apenas nas suas formas oleosas e cerosas); ou
3. Poli(bromotrifluoroetileno);
d. Fluidos de arrefecimento electronico de fluorocarbonetos, com as seguintes caracteristicas:

1. 85%, em massa, de qualquer dos seguintes materiais ou suas misturas:
a. Formas monoméricas de perfluoropolialquiléter-triazinas ou éteres
.perfluoroalifaticos;
b. Perfluoroalquilaminas;
c. Perfluorocicloalcanos; ou
d. Perfluoroalcanos;

2. Densidade a 298K (25°C) igual ou superior a 1,5 g/ml;
No estado liquido a 273K (0°C); ¢
4, Com 60% ou mais, em massa, de flior.

w



A A

19.3.1999

Jornal Oficial das Comunidades Europeias 49

1C006

1C007

(continuagio)

Nota técnica:

a.

b.

- Para efeitos de 1C006:

O ponto de inflamagdo deve ser determinado pelo método Cleveland em vaso aberto, descrito na
norma ASTM D-92, ou numa norma nacional equivalente.

O ponto de fluidez deve ser determinado pelo método descrito na norma ASTM D-97, ou numa
norma nacional equivalente.

O indice de viscosidade deve ser determinado pelo método descrito na norma ASTM D-2270, ou
numa norma nacional equivalente.

A estabilidade térmica deve ser determinada pelo método seguinte, ou por métodos nacionais
equivalentes:

Colocam-se 20 ml do fluido a ensaiar numa cdmara de 46 ml de ago inoxidavel 317, onde foi
introduzida uma esfera de 12,5 mm de didmetro (nominal) de cada um dos seguintes materiais: ago
ferramenta M-10, ago 52100 e bronze naval (60% Cu, 39% Zn, 0,75% Sn).

Purga-se a cdmara com azoto, fecha-se hermeticamente a pressdo atmosférica e eleva-se a
temperatura a 644 £ 6 K (371 = 6° C); mantém-se esta temperatura durante 6 horas. A amostra
considera-se termicamente estdvel se, no final do processo acima descrito, forem satisfeitas todas
as condi¢des a seguir enumeradas:

1. Perda de massa de cada esfera inferior a 10 mg/mm’ de superficie da esfera;

2. Variagdo da viscosidade inicial, determinada a 311 K (38° C), inferior a 25%; e

3 Indice de acidez total ou indice de alcalinidade total inferior ¢.0,40;

A temperatura de auto-igni¢do deve ser determinada pelo método descrito na norma ASTM E- 659,
ou por um método nacional equivalente.

Materiais cerimicos de base, materiais ceramicos ndo "compdsitos", materiais "compésitos" de "matriz"
cerdmica e materiais precursores: .
N.B.: VER TAMBEM 1C107

Materiais de base constituidos por boretos de titinio simples ou complexos, com um total de
impurezas metalicas, excluindo aditivos intencionalmente incorporados, inferior a 5§ 000 ppm, com
uma granulometria média das particulas igual ou inferior a 5§ pm € com nao mais de 10% de
particulas de dimensdo superior a 10 um;

Materiais cerdmicos n3o "compésitos” constituidos por boretos de titanio, em bruto ou em semi-
-produtos, de densidade igual ou superior a 98% do valor tedrico;
Nota: 1C007.b ndo abrange os abrasivos;

Materiais "compdsitos" ceramicos-cerdmicos com "matriz" de vidro ou de 6xidos, reforgados com
fibras de qualquer dos seguintes sistemas:

1. Si-N;

2. Si-C;

3. Si-Al-O-N; ou
4.  Si-O-N;

com uma resisténcia especifica a tracgo superior a 12,7 x 10°m;

Materiais "compdsitos" cerdmicos-cerimicos com ou sem uma fase metalica continua e com
particulas ou fases finamente dispersas de qualquer material fibroso ou na forma de cristais
capilares (whiskers), em que a "matriz" seja constituida por carbonetos ou nitretos de silicio, de
zirconio ou de boro;
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1C007 (continuagdo)

€. Materiais precursores (isto €, materiais poliméricos ou metalo-orgéanicos para fins especiais) para a
producio de qualquer das fases dos materiais referidos em 1C007.c.:
1. Polidiorganossilanos (para a produg@o de carboneto de silicio);
2. Polissilazanos (para a produg3o de nitreto de silicio);
3. Policarbossilazanos (para a produgao de materiais cerdmicos com compostos de silicio, de
carbono e de azoto).

f. Materiais "compésitos"” ceramicos-cerimicos com "matriz" de vidro ou de 6xidos, refor¢ados com

fibras de qualquer dos seguintes sistemas:

1. A1203; ou

2. Si-C-N.

Nota: 1C007.f ndo abrange "compdsitos" que contenham fibras destes sistemas com uma
resisténcia a tracgdo inferior a 700MPa a 1273K (1 000°C) ou com uma resisténcia a
[fluéncia superior a 1% de deformagdo a fluéncia sob uma solicitagéo de 100 MPa a 1.273K
(1 000°C) durante 100 horas.

1C008 _ Polimeros nio fluorados:
a. 1. Bismaleimidas;
2. Poliamidimidas aromaticas;
3. Poliimidas aromaticas;
4. Polieterimidas aromiticas com temperaturas de transig3o vitrea (T,) superiores a 513 K

(240°C), medidas pelo método de via seca descrito na ASTM D 3418;

Nota: 1C008.a. ndo abrange os pos ndo fusiveis para moildagem por compressdo, nem as formas
moldadas.
b. Copolimeros de cristais liquidos termoplasticos com uma temperatura de deformago térmica

superior a 523 K (250° C), medida de acordo com a norma ASTM D-648, método A, ou com uma
norma nacional equivalente, para uma carga de 1,82 N/mm?, constituidos por:

1. Uma das seguintes substancias:
a. Fenileno, bifenileno ou naftaleno; ou
b. Derivados metilados, t-butilados ou fenilados de fenileno, bifenileno ou naftaleno; e
2. Um dos seguintes acidos:
a. Acido tereftalico;
b. Acido 6-hidroxi-2-naftéico; ou
c. Acido 4-hidroxibenzdico;
c. Polimeros do tipo poli(arileno-éter-cetona):

1. Poli(éter-éter-cetona) (PEEK);

2 Poli(éter-cetona-cetona) (PEKK);

3. Poli(éter-cetona) (PEK);

4 Poli(éter-cetona-éter-cetona-cetona) (PEKEKK);

d. Polimeros do tipo poli(arileno-cetona);

e. Poli(sulfuretos de arileno) em que o grupo arileno seja bifenileno, trifenileno ou uma combinagio
destes grupos;
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1C008

1C009

1C010

(continuagio)

f.

Poli(bifenilenoetersulfona).

Nota técnica:

A temperatura de transi¢do vitrea (Tg) para os materiais referidos em 1C008 determina-se pelo método
de via seca descrito na norma ASTM D 3418.

Compostos fluorados néo tratados:

a.

b.

C.

Copolimeros de fluoreto de vinilideno com 75% ou mais de estrutura cristalina beta, sem
estiramento;

Poliimidas fluoradas com 10% em massa, ou mais, de flior combinado;

Elastomeros de fosfazenos fluorados com 30% em massa, ou mais, de flior combinado;

"Materiais fibrosos ou filamentosos" que possam ser utilizados em estruturas ou laminados "compdsitos"
de "matriz" orgénica, metalica ou de carbono:
N.B.: VER TAMBEM 1C210.

"Materiais fibrosos ou filamentosos" organicos com:

1. "Médulo de elasticidade especifico” superior a 12,7 x 106 m;e
2. "Resisténcia especifica i trac¢io" superior a 23,5 x 10 m

Nota: O ponto 1C010.a ndo abrange o polietileno. -

"Materiais fibrosos ou filamentosos" de carbone com:

1. "Modulo de elasticidade espccxﬁco" supernor al2,7x 106 m; e

2. "Resisténcia especifica a tracgdo" superior a 23,5 x 10*m

Nota: 1C010.b. ndo abrange os tecidos fabricados com ' aterzazs fibrosos ou filamentosos"
destinados a reparagdo de estruturas ou laminados de aeronaves cujas folhas néo excedam
50 cm x 90 em.

Nota técnica:

As propriedades dos materiais referidos em 1C010.b. devem ser determinadas pelos métodos

SRM 12 a 17 recomendados pela SACMA (Suppliers of Advance Composite Materials Association),

ou por métodos nacionais de ensaio de cabos de fibras (tows) equivalentes, como a norma

industrial japonesa JIS-R-7601 (ponto 6.6.2.), e devem basear-se na média dos lotes.




52 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 19.3.1999

1C010 (continuagio)
c. ~ "Materiais fibrosos ou filamentosos" inorganicos com:
1. "Médulo de elasticidade especifico” superior a 2,54 x 10° m; e
2, Ponto de fusio, de decomposigdo ou de sublimagdo em ambiente inerte superiora 1 922 K
(1 649°C) :
Nota: 1C010.c. ndo abrange:
1. Fibras policristalinas, multifdsicas e descontinuas de alumina sob a forma de fibras
cortadas ou de emaranhados irregulares com teor, em massa, de silica igual ou
superior a 3% e "mddulo de elasticidade especifico” inferior a 10 x 10° m;
2. Fibras de molibdénio e de ligas de molibdénio;
3. Fibras de boro;
4. Fibras cerdmicas descontinuas com ponto de fusdo, de decomposi¢cdo ou de
sublimagdo em ambiente inerte inferior a 2 043 K (1 770°C).
d. "Materiais fibrosos ou filamentosos":
1. Constituidos por:
a. Polieterimidas referidas em 1C008.a.; ou
b. Materiais referidos em 1C008.b. a f.;ou
2. Constituidos pelos materiais referidos em 1C010.d.1.a. ou 1C010.d.1.b. e "misturados" com

outras fibras, referidas em 1C0O10.a.,,b. ouc.;

e. Fibras impregnadas de resinas ou de breu (pré-impregnados_j, fibras revestidas de metal ou de
carbono (pré-formas) ou pré-formas de fibras de carbono:

1. Fabricadas com os "materiais fibrosos oy filamentosos" referidos em 1C010.a., b. ou ¢.;
2. Fabricadas com "materiais fibrosos ou filamentosos" organicos ou de carbono com as
seguintes caracteristicas:
a. "Resisténcia especifica a tracgio" superiora 17,7 x 10° m;

b "Médulo de elasticidade especifico” superior a 10,15 x 10° m;

c. Nio abrangidos por 1C010.a. ou b.; e ]

d. Quando impregnadas com materiais referidos em 1C008 ou 1C009.b., com
temperaturas de transi¢3o vitrea (T;) superiores a 383 K (110°C), ou com resinas
fenélicas ou epoxidicas com temperaturas de transi¢3o vitrea (T;) superiores a 418 K
(145°C).

Nozas: 1C010.e. ndo abrange

a. "Materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono impregnados em matrizes de
resina epoxidica (préimpregnados), destinados & reparagdo de estruturas ou
laminados de aeronaves, desde que cada folha de pré-impregnado ndo exceda
50 cm x 90 cm;

b. Pré-impregnados, quando impregnados com resinas fendlicas ou epoxidicas
com uma temperatura de transi¢do vitrea (Tg) inferior a 433K (160°C) e uma
temperatura de cura inferior & temperatura de transi¢do vitrea.

Nota técnica: :

A temperatura de transi¢do vitrea (Tg) para os materiais referidos em 1C010.e determina-se pelo
método de via seca descrito na norma ASTM D 3418. A temperatura de transi¢io vitrea para as
resinas fendlicas e epoxidicas determina-se pelo método de via seca descrito na norma

ASTM D 4065, utilizando uma frequéncia de 1 Hz e uma velocidade de aquecimento de 2K (°C)
por minuto.’
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1C011 Metais e compostos a seguir enumerados:
N.B.: VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRAE IC111.

,a. Metais em particulas de granulometria inferior 60 pm, esféricas, atomizadas, esferoidais, em
palhetas ou moidas, fabricados a partir de material constituido por 99% ou mais de zircénio,
magnésio ou ligas destes metais;

N.B.: Os metais ou ligas enumerados em 1C011.a sGo sempre controlados, quer se encontrem ou
ndo encapsulados em aluminio, magnésio, zircénio ou berilio.
b. Boro ou carboneto de boro com um grau de pureza igual ou superior a 85% e uma granulometria
igual ou inferior 2 60um
N.B.: Os metais ou ligas enumerados em 1C011.b sGo sempre controlados, quer se encontrem ou
ndo encapsulados em aluminio, magnésio, zirconio ou berilio.
c. Nitrato de guanidina.
1C012 Materiais para fontes de calor nucleares:
a. Plutdnio sob qualquer forma, com um teor do isétopo pluténio-238 superior a 50% em massa;
Nota: 1C012.a ndo abrange:

a. ExportagGes com um teor de pluténio igual ou inferior a 1g;

b. Exportagées de 3 "gramas efectivos” ou menos, quando contidas em elementos
sensores de instrumentos.

b. Neptiinio-237 "previamente separado”, sob qualquer forma.
Nota: 1C012.b ndo abrange exportagées com um teor de neptunio-237 igual ou inferior a 1g.
1C101 Materiais e dispositivos que reduzam pardmetros de detecgdo, como a reflectividade ao radar e as
assinaturas no ultravioleta/infravermetho e aciisticas, nio referidos em 1C001 e utilizaveis em "misseis" e
respectivos subsistemas.
Nota 1: 1C101 abrange:

a. Materiais estruturais e revestimentos especialmente concebidos para uma reduzida
reflectividade ao radar;

b. Revestimentos, incluindo tintas, especialmente concebidos para uma reflectividade ou
emissividade reduzida, ou "por medida”, nas regides de mtcro-ondas infravermelha
ou ultravioleta do espectro electromagnetxco

Nota 2: 1C101 ndo abrange os revestimentos especialmente utilizados no controlo térmico dos
satélites.
1C107 Grafite e materiais cerdmicos com excepgio dos referidos em 1C007:

a. Grafites recristalizadas de grio fino, a granel, de densidade aparente igual ou superior a 1,72 g/cn?’,
medida a 288 K (15° C), e com uma granulometria das particulas igual ou inferior a 100 um, ou
grafites piroliticas ou reforgadas com fibras, utilizdveis nas tubeiras de foguetes e nas pontas dos
narizes dos veiculos de reentrada; '

N.B.: ver também 0C004

b. Materiais compositos cerdmicos (de constante dieléctrica inferior a 6 a frequéncias compreendidas
entre 100 Hz e 10 000 MHz), igualmente utilizdveis em radomes, ¢ materiais cerdmicos
maquindveis crus, reforgados com carboneto de silicio, a granel, utilizdveis nas pontas dos narizes.
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1C111 Propulsantes e produtos quimicos utilizados em propulsantes, salvo os referidos em 1C011:
a. Substincias propulsoras:

1. P4 esferulado de aluminio ndo especificado na Lista de Material de Guerra, com particulas
de didmetro uniforme inferior a 500 um e teor de aluminio igual ou superior a 97%, em
massa;

2. Combustiveis metalicos nfo especificados na Lista de Material de Guerra, de granulometria
inferior a 500 pm, constituidos por particulas esféricas, atomizadas, esferoidais, em palhetas
ou moidas, com um teor igual ou superior a 97%, em massa, de:

a. Zirconio; '
b. Berilio;
Cc. Boro;
d. Magnésio; ou
€. Ligas dos metais referidosema. ad,;
3. Oxidantes liquidos:

a. Triéxido de diazoto;
b. Diéxido de azoto/tetréxido de diazoto;
c. Pentéxido de diazoto;

b. Substancias poliméricas: ~

1. Polibutadienos com extremidades carboxilo (CTPB);

2. Polibutadienos com extremidades hidroxilo (HTPB), nio espemﬁcados na Lista de Material
de Guerra; !

3. Poli(butadieno-acido acrilico) (PBAA);

4, Poli(butadieno-acido acrilico-acrilonitrilo) (PBAN);

c. Outros aditivos e agentes utilizados em propulsantes:

1. VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA NO QUE SE REFERE AO
Butaceno."”

2. Dinitrato de trietilenoglicol (TEGDN);

3. 2-Nitrodifenilamina.

4. Trinitrato de trimetiloletano (TMETN);

S. Dinitrato de dietilenoglicol (DEGDN).

6. Derivados de ferroceno para além dos indicados na Lista de Material de Guerra.

Nota: No que se refere aos propulsantes e aos produtos quimicos utilizados em propulsantes ndo

referidos em 1C111, ver a Lista de Material de Guerra.
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1C116

1C117

1C202

1C210

Agos maraging (agos normalmente caracterizados por um elevado teor de niquel e baixo teor de carbono e
pela utilizag3o de outros elementos de liga ou de precipitados para promover o endurecimento por
envelhecimento) com tens3o de rotura a tracgdo igual ou superior a 1 500 MPa, medida a 293 K (20° C),

. sob a forma de folhas, chapas ou tubagens de espessura igual ou inferior a § mm.

N.B.: VER TAMBEM 1C216.

Tungsténio, molibdénio e ligas destes metais na forma de particulas uniformes esféricas ou atomizadas de
didmetro igual ou inferior a 500 pm e grau de pureza igual ou superior a 97%, para o fabrico de
componentes de motores de foguetes, por exemplo, blindagens térmicas, suportes de tubeiras, gargantas
de tubeiras e superficies de controlo do vector de poténcia. .

Ligas nio referidas em 1C002.a.2.c. ou d.:

a. Ligas de aluminio com ambas as seguintes caracteristicas:
1. "Capazes de" uma tensdo de rotura i tracgéo igual ou superior a 460 MPa a 293 K (20°C); ¢
2. Sob a forma de tubos ou formas cilindricas macigas (incluindo pegas forjadas) de didmetro
exterior superior a 75 mm;

b. Ligas de titdnio com ambas as seguintes caracteristicas:
1. "Capazes de" uma tensdo de rotura a trac¢@o igual ou superior a 900 MPa a 293 K (20°C); ¢
2. Sob a forma de tubos ou formas cilindricas macigas (incluindo pegas forjadas) de didmetro
exterior superior 2 75 mm.
Nota técnica: -
A expressdo ligas "capazes de" aplica-se as ligas antes ou depois do tratamento térmico.

"Materiais fibrosos ou filamentosos" n3o referidos em 1C010.a,, b. ou e.:

a. "Materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono ou de aramida com uma das seguintes
caracteristicas:
1. "Médulo de elasticidade especifico” igual ou superior a 12,7 x 10° m; ou
2. "Resisténcia especifica a tracgdo" igual ou superior a 235 x 10> m;
Nota: 1C210.a ndo abrange "materiais fibrosos ou filamentosos" de aramida com 0,25% ou mais,
em massa, de um modificador de superficie das fibras a base de ésteres.

b. "Materiais fibrosos ou filamentosos" de vidro com ambas as seguintes caracteristicas:
. . g 6
1. "Madulo de elasticidade especifico” igual ou superiora 3,18 x 10° m; e
2. "Resisténcia especifica a tracgdo" igual ou superior a 76,2 x 10° m; ou
c. "Fios", "mechas", "bandas" ou "cabos de fibras (tows)" continuos impregnados de resina

termocurada, de largura igual ou inferior a 15 mm (pré-impregnados), fabricados a partir dos
"materiais fibrosos ou filamentosos" de carbono ou vidro referidos em 1C210 a. ou b..

Nota técnica:

A resina forma a matriz do composto.

Nota: Em 1C210, os "materiais fibrosos ou filamentosos" restringem-se a "monofilamentos”, "fios",
"mechas”, "bandas" ou "cabos de fibras (tows)" continuos.
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1C216

1C225

1C226

1C227

1C228

1C229

Agos maraging nio abrangidos por 1C116, "capazes de" uma tensfio de rotura  trac¢iio igual ou superior
a 2 050 MPa a 293 K (20°C). ’

Nota: 1C216 ndo abrange formas em que todas as dimensées lineares sejam iguais ou inferiores a 75
mm.
A expressdo agos maraging "capazes de" aplica-se aos acos maraging antes ou depois do tratamento

térmico.

Boro enriquecido no isétopo boro-10 ('°B) de modo a apresentar uma abundancia isotépica superior &

natural, sob as seguintes formas: boro elementar, compostos e misturas com boro, e produtos, residuos ou

sucata de qualquer destes materiais.

Nota: Em 1C225, as misturas com boro incluem os materiais com adigdo de boro.

Nota técnica: )

A abundéncia isotépica natural do boro-10 é de aproximadamente 18,5% em massa (20 dtomos em cada

cem).

Tungsténio, carboneto de tungsténio e ligas com mais de 90% em massa de tungsténio, com ambas as

seguintes caracteristicas: :

a, Em formas de simetria cilindrica oca (incluindo segmentos cilindricos) de didmetro interior
compreendido entre 100 mm e 300 mm; e

b. Massa superior a 20 kg.

Nota: 1C226 ndo abrange pegas especialmente concebidas para utiliza¢iio como pesos ou colimadores
de raios gama. -

Calcio com ambas as seguintes caracteristicas:

a. Menos de 1 000 ppm, em massa, de impurezas metalicas que ndo magnésio; e
b. Menos de 10 ppm, em massa, de boro.

Magnésio com ambas as seguintes caracteristicas:

a. Menos de 200 ppm, em massa, de impurezas metalicas que-ndo célcio; e
b. Menos de 10 ppm de boro, em massa.

Bismuto com ambas as seguintes caracteristicas:

a. Grau de pureza de 99,99% em massa, ou superior; €
b. Teor de prata inferior a 10 ppm em massa.
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1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

Berilio metalico, ligas com mais de 50% de berilio, em massa, compostos de berilio ¢ produtos, residuos
ou sucata destes materiais.

Nota: 1C230 ndo abrange:
a. Janelas metdlicas para mdquinas de raios-X ou para sondas de perfuragao;
b. Pegas de oxidos em formas acabadas ou semi-acabadas, especialmente concebidas para
componentes electronicos ou para substratos de circuitos electrénicos.
c. Berilo (silicato de berilio e aluminio) sob a forma de esmeraldas e dguas-marinhas.

Hafnio metalico, ligas de hifnio com mais de 60% de hafnio, em massa, compostos de hifnio com mais
de 60% de hafnio, em massa, e produtos, residuos e sucata destes materiais.

Hélio-3 (*He), misturas que contenham hélio-3, e produtos ou dispositivos com qualquer destes materiais.
Nota: 1C232 ndo abrange produtos ou dispositivos que contenham menos de I g de hélio-3.

Litio enriquecido no isétopo litio-6 (°Li) de modo a apresentar uma abundancia isotOpica superior &
natural, e produtos ou dispositivos que contenham litio enriquecido, sob as seguintes formas: litio
elementar, ligas, compostos e misturas com litio, ¢ produtos, residuos ou sucata de qualquer destes
materiais. -

Nota: 1C233 ndo abrange os dosimetros de termoluminescéncia.
Nota técnica:
A abundancia isotdpica natural do litio-6 é de aproximadamente 6,5% em massa (7,5 dtomos em cada

cem). -
Zirconio com um teor de hafnio inferior a 1 parte de hafnio para 500 partes de zircénio, em massa, sob as
seguintes formas: metal, ligas com mais de 50% de zirc6nio em massa, compostos de zircénio, e produtos,
residuos ou sucata de qualquer destes materiais.

Nota:1C234 ndo abrange o zirconio sob a forma de folhas de espessura igual ou inferior a 0,10 mm.

Tritio, compostos de tritio € misturas com tritio nas quais a rela¢fio entre o mimero de dtomos de tritio e de
hidrogénio exceda 1:1 000 e produtos ou dispositivos que contenham qualquer destes materiais;

Nota:1C235 ndo abrange produtos ou dispositivos que contenham menos de 1,48 x 10° GBq (40 Ci) de
tritio.
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1C236

1C237

1C238

1C239

1C240

Radionuclideos emissores alfa com tempo de meia vida alfa igual ou superior a 10 dias, mas inferior a 200
anos, sob as seguintes formas:

a Elementar

b.  Compostos com uma act1v1dade alfa total igual ou supenor a 37 GBg/kg (1 Cikg);
c Misturas com uma actividade alfa total igual ou superior a 37 GBq/kg (1 Ci/kg);
d Produtos ou dispositivos que contenham qualquer destes materiais.

Nota: 1C236 ndo abrange produtos ou dispositivos que contenham menos de 3,7 GBq (100 milicuries) de
actividade alfa.

Radio-226 (226Ra), ligas de radio 226, compostos de radio-226, misturas com radio-226 ou produtos ou
dispositivos que contenham qualquer destes materiais;

Nota: 1C237 ndo abrange:
a. Aplicadores médicos.
b. Produtos ou dispositivos que contenham menos de 0,37GBgq (10 milicuries) de radio-226.

Trifluoreto de cloro (CIF3).

Produtos altamente explosivos, ndo especificados na Lista de Material de Guerra, ou substéncias ou
misturas com mais de 2% em massa desses explosivos, de densidade cristalina superior a 1,8 g/cm’® e com
uma velocidade de detonagdo superior a 8 000 m/s.

Pé de niquel e niquel metélico poroso, salvo os referidos em 0C005:

a. P6 com ambas as seguintes caracteristicas:
1. Grau de pureza em termos de teor de niquel igual ou superior a 99,0% em massa; ¢
2. Granulometria média inferior a 10 pm, medida de acordo com a norma ASTM B 330,
b. Niquel metalico poroso produzido a partir dos materiais referidos em 1C240.a.

Nota: 1C240 ndo abrange:
a. Pos de niquel filamentosos
b. FoIhas simples de niquel poroso com uma drea igual ou inferior a 1.000 cm” ? cada uma.

Nota técnica:
1C240.b. refere-se a metal poroso formado por compactagdo e sinterizagdo de materiais em 1C240.a. por
forma a obter um material metalico com poros finos mterlzgados em toda a estrutura.
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1C350 Produtos quimicos que podem ser utilizados como precursores de agentes quimicos téxicos:

N.B.: VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA E 1C450.

1 Tiodiglicol (1 11-48-8)

2. Oxicloreto de fosforo (10025-87-3)

3. Metilfosfonato de dimetilo (756-79-6)

4 VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA NO QUE SE REFERE AO
difluoreto de metilfosfonilo (difluoreto do 4cido metilfosfénico) (676-99-3)

5 Dicloreto de metilfosfonilo (dicloreto do acido metilfosfénico) (676-97-1)

6. Fosfito de dimetilo (868-85-9)

7. Tricloreto de fésforo (7719-12-2)

8. Fosfito de trimetilo (121-45-9)

9. Cloreto de tionilo (7719-09-7)

10. 3-Hidroxi-1-metilpiperidina (3554-74-3)

11.  Cloreto de N,N-diisopropil-8-aminoetilo (2-cloroetil-N,N-Diisopropilamina) (96-79-7)

12.  N,N-Diisopropil-B-aminoetanotiol (2-(N,N-Diisopropilamino)etanotiol) (5842-07-9) -

13.  3-Quinuclidinol (1619-34-7)

14.  Fluoreto de potassio (7789-23-3)

15.  2-Cloroetanol (107-07-3)

16. Dimetilamina (124-40-3)

17.  Etilfosfonato de dietilo (78-38-6)

18. N,N-Dimetilfosforamidato de dietilo (2404-03-7)

19. Fosfito de dietilo (762-04-9) -

20. Cloridrato de dimetilamina (506-59-2)

21. Dicloreto de etilfosfinilo (dicloreto do 4cido etilfosfonoso)
(1498-40-4)

22,  Dicloreto de etilfosfonilo (dicloreto do acido etilfosfénico)

(1066-50-8)

23. VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA NO QUE SE REFERE AO
difluoreto de etilfosfonilo (difluoreto do 4cido etilfosfénico) (753-98-0)

24,  Fluoreto de hidrogénio (7664-39-3)

25. Benzilato de metilo (76-89-1)

26. Dicloreto de metilfosfinilo (dicloreto do acido metilfosfonoso)
(676-83-5)

27.  N,N-Diisopropil-8-aminoetanol (2-(N,N-diisopropilamino)etanol)
(96-80-0)

28.  Alcool pinacolilico (464-07-3)

29. VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA NO QUE SE REFERE AO

metilfosfonito de o-etil-2- dusopropllammoetllo (57856- 11-8)

30. Fosfito de trietilo (122-52-1)

31. Tricloreto de arsénio (7784-34-1)

32.  Acido benzilico (76-93-7)

33, Metilfosfonito de dietilo (15715-41-0)

34. Etilfosfonato de dimetilo (6163-75-3)

35. Difluoreto de etilfosfinilo (difluoreto do 4cido etilfosfonoso)
(430-78-4)

36. Difluoreto de metilfosfinilo (difluoreto do acido metilfosfonoso)
(753-59-3)

37.  3-Quinuclidona (3731-38-2)

38. Pentacloreto de fésforo (10026-13-8)

39. Pinacolona (75-97-8)

40. Cianeto de potassio (151-50-8)

41.  Bifluoreto de potassio (hidrogenodifluoreto de potéssio) (7789-29-9)

42. Hidrogenodifluoreto de amonio (bifluoreto de aménio) (1341-49-7)

43.  Fluoreto de sddio (7681-49-4)

44.  Bifluoreto de sédio (hidrogenodifluoreto de sédio) (1333-83-1)

45.  Cianeto de sddio (143-33-9)

46.  Trietanolamina (2,2',2"-nitrilotrisetanol) (102-71-6)

47.  Pentassulfureto de difésforo (1314-80-3)
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1C350 (continuag&o)

48. Diisopropilamina (108-18-9)

49. 2-Dietilaminoetanol (dietiletanolamina) (100-37-8)

50. Sulfureto de sédio (1313-82-2)

51. Monocloreto de enxofre (10025-67-9)

52. Dicloreto de enxofre (10545-99-0)

53.  Cloridrato de trietanolamina (637-39-8)

54. Cloreto de N,N-diisopropil-8-aminoetilo na forma de cloridrato (cloridrato de 2-cloroetil-N,N-

Diisopropilamina) (4261-68-1)

1C351 Agentes patogénicos para o homem, zoonoses e "toxinas":

a.

Virus de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob a forma de "culturas vivas
isoladas", quer sob a forma de matérias, incluindo matérias vivas, deliberadamente inoculadas ou
contaminadas com culturas vivas:
1. Virus Chikungunya
Virus da febre hemorragica da Crimeia-Congo
3 Virus da dengue
4 Virus da encefalite equina do Leste
5. Virus de Ebola
6. Virus de Hantaan
7 Virus de Junin
8 Virus da febre de Lassa
9. Virus da coriomeningite linfocitica
10.  Virus de Machupo
11.  Virus de Marburgo
12.  Virus da variola simia
13.  Virus da febre do vale do Rift
14.  Virus da encefalite da carraga (virus da encefalite verno-estival da Riissia)
15. = Virus da variola
16.  Virus da encefalite equina venezuelana
17.  Virus da encefalite equina do Oeste
18.  Virus do alastrim
19.  Virus da febre amarela
20.  Virus da encefalite japonesa

Rickettsias de ocorréncia natural, melhoradas ou modificadas, quer sob a forma de "culturas vivas
isoladas", quer sob a forma de matérias, incluindo matérias vivas, deliberadamente inoculadas ou
contaminadas com culturas vivas:

1. Coxiella burnetii

2. Rickettsia quintana
3. Rickettsia prowasecki
4. Rickettsia rickettsii

Bactérias de ocorréncia natural, methoradas ou modificadas, quer sob a forma de "culturas vivas
isoladas", quer sob a forma de matérias, incluindo matérias vivas, deliberadamente inoculadas ou
contaminadas com culturas vivas:

Bacillus anthracis

Brucella abortus

Brucella melitensis

Brucella suis

Chlamydia psittaci

Clostridium botulinum

SR
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1C351 c. (continuagio)

7. Francisella tularensis

8. Pseudomonas mallei

9. Pseudomonas pseudomallei

10.  Salmonella typhi

11.  Shigella dysenteriae

12. Vibrio cholerae

13.  Yersinia pestis

d. "Toxinas" e respectivas "subunidades de toxina":

1. Toxinas de Botulinum ‘

2. Toxinas do Clostridium perfringens

3. Conotoxina

4, Ricino

5. Saxitoxina

6. Toxina de Shiga

7. Toxinas do Staphylococcus aureus

8. Tetrodotoxina

9. Verotoxina

10.  Microcistina (Cianoginosina)

11.  Aflatoxinas.

Nota: 1C351 ndo abrange as "vacinas" nem as "imunotoxinas”.

1C352 Agentes patogénicos para os animais:

a.

Virus, de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob a forma de "culturas vivas
isoladas", quer sob a forma de matérias, incluindo matérias vivas, deliberadamente inoculadas ou
contaminadas com culturas vivas:

1.
2.

Virus da peste suina africana;

Virus da gripe aviaria:

a. Nio caracterizados; ou

b. Virus de elevada patogemc1dade definidos como tal na Directiva 92/40/CEE (JO L 16
de 23.01.1992, p. 1):

1. Virus do tipo A com indice de patogenicidade intravenosa (IVPI) superior a
1,2 em frangos com 6 semanas; ou
2. Subtipos HS ou H7 de virus do tipo A relativamente aos quais a sequenciagdo

de nucledtidos tenha revelado a presenga de multiplos aminoacidos basicos no
local de clivagem da hemaglutinina.

Virus da lingua azul;

Virus da febre aftosa;

Virus da variola caprina;

Virus do herpes porcino (doenga de Aujeszky);

Virus da peste suina (virus da célera suina);

Virus da raiva;

Virus da doenga de Newcastle;

Virus da peste dos pequenos ruminantes;

Enterovirus porcino do tipo 9 (virus da doenga vesicular do porco);

Virus da peste bovina;

Virus da variola ovina;

Virus da doenga de Teschen;

Virus da estomatite vesicular;
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1C352 (continuagéo)

b. Mycoplasma mycoides, de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob a forma de
"culturas vivas isoladas", quer sob a forma de matérias, incluindo matérias vivas, deliberadamente
inoculadas ou contaminadas com culturas vivas.

Nota: 1C352 ndo abrange as "vacinas".

1C353 "Microrganismos" geneticamente modificados:

a. “Microrganismos" geneticamente modificados ou elementos genéticos que contenham sequéncias
de 4cidos nucleicos associadas a patogenicidade e sejam obtidos a partir dos organismos referidos
em 1C351.a.ac., 1C352 ou 1C354;

b. "Microrganismos” geneticamente modificados ou elementos genéticos que contenham sequéncias
de 4cidos nucleicos que codifiquem qualquer das "toxinas" referidas em 1C351.d. ou respectivas
"subunidades de toxina".

1C354 Agentes patogénicos para as plantas:

a. Bactérias, de ocorréncia natural, melhoradas ou modificadas, quer sob a forma de "culturas vivas
isoladas", quer sob a forma de matérias deliberddamente inoculadas ou contaminadas com culturas
vivas:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestri pv. citri (incluindo as estirpes designadas por Xanthomonas
campestri pv. citri tipos A, B, C, D e E ou de qualquer forma classificadas Xanthomonas
citri), Xanthomonas campestri pv. aurantifolia ou Xanthomonas campestri pv. citrumelo;

b. Fungos, de ocorréncia natural, melhorados ou modificados, quer sob a forma de "culturas vivas
isoladas", quer sob a forma de matérias deliberadamente inoculadas ou contaminadas com culturas
vivas:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans,

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),

3. Microcyclus ulei (sindnimo: Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (sinénimo: Puccinia graminis f. sp. tritici);
S. Puccinia striiformis (sinénimo: Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
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1C450 Produtos quimicos tdxicos e precursores de produtos quimicos téxicos:
NB: VER TAMBEM 1C350,1C351.d E A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA.

a. Produtos quimicos toxicos:

1.

Amitdo: 0,0-dietilo S-[2-(dietilamino) etilo] fosforotiolato (78-53-5) e correspondentes sais
alquilados e protonados;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2(trifluorometil)-1-propeno (382-21-8);

3. VER A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA PARA
BZ: benzilato de 3-quinoclidinilo (6581-06-2);

4. Fosgénio: dicloreto de carbonilo (75-44-5);

S. -Cloreto de cianogénio (506-77-4);

6. Cianeto de hidrogénio (74-90-8);

7. Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2);

b. Produtos quimicos tdxicos precursores:

1. Produtos quimicos, com excepg¢io dos especificados na Lista de Material de Guerra ou em
1C350, que contenham um atomo de fésforo ligado a um grupo metilo, etilo ou propilo
(normal ou iso) mas sem outros dtomos de carbono;

Nota: 1C450.b.1 ndo abrange os Fonofos: etilfosfonotiolotionato de O-etilo e de S-fenilo
(944-22-9)

2. Dihalogenetos fosforamidicos N,N-dialquilo [metil, etil, ou propil (normal ou iso)];

3. N, N-dialquilo [metil, etil ou propil (normal ou iso)] fosforamidatos de dialquilo [mefil, etil
ou propil (normal ou iso)], com excepgdo do N N-dimetilfosforamidato de dietilo, que é
especificado em 1C350;

4, Cloretos de N,N-dialquilo [metil, etil ou, propil (normal ou 1so)] -2-aminoetilo e sais
protonados correspondentes, com excepgio do cloreto de N,N-diisopropil-(beta)-aminoetilo
ou cloreto de N,N-diisopropil-(beta)-aminoetilo na forma de cloridrato, que sdo
especificados em 1C350;

5. N,N-dialquilo [metil, etil ou propil (normal ou iso)] -2-aminoetandis e correspondentes sais
protonados, com excepgio do N,N-diisopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0) e
N,N-dietilaminoetanol (100-37-8), que sdo especificados em 1C350;

Nota: 1C450.b.5 ndo abrange:
a. N,N-dimetilaminoetanol (108-01-0) e correspondentes sais protonados;
b. Sais protonados de N,N-dietilaminoetanol (100-37-8);

6. N,N-dialquilo [metil, etil ou propil (normal ou iso)] -2-aminoetanotidis e correspondentes
sais protonados, com excep¢do do N,N-diisopropil-(beta)-aminoetanotiol, que ¢ especificado
em 1C350;

7. Etildietanolamina (139-87-7);

8.

Metildietanolamina (105-59-9).
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1D Suporte 1égico
1D001 "Suportes 16gicos” especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento", "produgdo” ou
"utilizagdo" dos bens referidos em 1B001 a 1B003.
1D002 "Suportes l6gicos" para o "desenvolvimento” de laminados ou "compésitos” com "matriz" organica,
metalica ou de carbono.
1D101 "Suportes 16gicos” especialmente concebidos para a "utilizagdo" dos bens referidos em 1B101.
1D103 "Suportes 16gicos" especialmente concebidos para a anélise de parametros de detecgfo reduzidos, como a
reflectividade ao radar e as assinaturas no ultravioleta/infravermetho e aciisticas.
1D201 "Suportes 16gicos" especialmente concebidos para a "utilizagio" dos bens referidos em 1B201.
1E Tecnologia
1E001" Tecnologia”, na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para & "desenvolvimento” ou "produgio” dos
equipamentos ou materiais referidos em 1A001.b., 1A001.c., 1A002.a., 1A005, 1B ou 1C.
1E002 Outras "tecnologias":

a. "Tecnologia" para o "desenvolvimento” ou "produgdo” de polibenzotiazolos ou de
polibenzoxazolos;
b. "Tecnologia” para o "desenvolvimento” ou "produg@o" de compostos fluoroelastémeros com pelo

menos um monomero de viniléter;
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1E002 {continuagao)

c. "Tecnologia" para a concepgio ou “"produgio” dos materiais de base ou dos materiais cerimicos
ndo "compdsitos" a seguir enumerados: :

1. Materiais de base com todas as seguintes caracteristicas:
a. Qualquer das seguintes composi¢des:
1. Oxidos de zircénio simples ou complexos e 6xidos de silicio ou de aluminio
complexos;
2. Nitretos de boro simples (formas cristalinas cibicas);
3. Carbonetos de silicio ou de boro simples ou complexos; ou
4, Nitretos de silicio simples ou complexos; -
b. Um total de impurezas metalicas, excluindo aditivos intencionalmente incorporados,
inferior a:
1. 1 000 .ppm, no caso dos 6xidos ou carbonetos simples; ou
2. 5 000 ppm, no caso dos compostos complexos e dos nitretos simples; ¢
c. Uma das seguintes caracteristicas:
1. Granulometria média das particulas igual ou inferior a 5 um e n3o mais de

10% das particulas com dimensdes superlores a 10 pm; ou
Nota: No que se refere ao oxido de zirconio, estes limites sdo,
respectivamente, de | e 5 um;

2. Todas as seguintes caracteristicas:
a. Plaquetas com uma relagio comprimento/espessura superior a 5;
b. Cristais capilares (whiskers) com uma relagio comprimento/didmetro
superior a 10, para didmetros inferiores a 2 pm; e
c. Fibras continuas ou cortadas com didmetros inferiores a 10 pm;
2. Materiais ceramicos ndo "compdsitos” constituidos por materiais referidos em 1E002.c.1;

Nota: 1E002.c.2 ndo abrange a tecnologia para a concepg¢do ou produgdo de abrasivos.

d. "Tecnologia” para a "produgdo"” de fibras de poliamidas aromaticas;
€. "Tecnologia” para a instalagfio, manuteng3io ou reparagio dos materiais referidos em 1C001;
4
f. "Tecnologia" para a reparagao das estruturas, laminados ou materiais "compésitos" referidos em

1A002, 1C007.c. ou 1C007.d.

Nota: O ponto 1E002.f. ndo abrange as "tecnologias” para a reparag¢do de estruturas de
"aeronaves civis" que recorram a "materiais fibrosos ou filamentosos" e a resinas
epoxidicas, descritas nos manuais dos fabricantes de aeronaves.

1E101 "Tecnologia”, na acep¢iio da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizagdo" dos bens referidos em
1A102, 1B001, 1B101, 1B115, 1B116, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 a 1C117, 1D101 ou 1D103.

1E102 "Tecnologia”, na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolv1mento dos "suportes
l16gicos" referidos em 1D001, 1D101 ou 1D103.
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1E103 "Tecnologia" para a regulagio da temperatura, da pressio ou da atmosfera em autoclaves ou hidroclaves
utilizados na "produgio” de materiais "compésitos” ou de materiais "compésitos” parcialmente
transformados. : .

1E104 "Tecnologia" para a produg@o de materiais obtidos por processos piroliticos, formados em moldes,
mandris ou outros substratos, a partir de gases precursores que se decomponham entre 1 573 K (1 300°C)
e 3 173 K (2 900°C), sob pressdes de 130 Pa a 20 kPa.
Nota: 1E104 abrange as "tecnologias" utilizadas na composic@o de gases precursores, e os programas e

pardmetros de comando de caudais e de processos. '

1E201 "Tecnologia", na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizagio" dos bens referidos em
1A002, 1A202, 1A225 a 1A227, 1B201, 1B225 a 1B233, 1C002.a.2.c. ou d., 1C010.b., 1C202, 1C210,
1C216, 1C225 a 1C240 ou 1D201.

1E202 "Tecnologia", na acepgido da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" ou "produgio” dos
bens referidos em 1A202 ou 1A225 a 1A227.

1E203 "Tecnologia", na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" dos "suportes

logicos" referidos em 1D201.
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CATEGORIA 2 - TRATAMENTO DE MATERIAIS

2A Equipamentos, conjuntos e componentes

N.B.: Para chumaceiras de regime regular, ver a Lista de Material de Guerra

2A001 Chumaceiras antifric¢do e sistemas de chumaceiras ou rolamentos e respectivos componentes:

Nota: 2A001 ndo abrange as esferas com tolerdncias especificadas pelo fabricante como sendo de
grau 5 ou piores, de acordo com a norma ISO 3290.

a. Rolamentos de esferas ou rolamentos de rolos macicos com tolerancias de fabrico de acordo com as
especificagdes ABEC (4dnnular Bearing Engineers Commitee) 7, ABEC 7P ou ABEC 7T ou com a
classe 4 da norma ISO, ou melhores (ou de acordo com normas nacionais equivalentes), que
possuam anéis, esferas ou rolos de monel ou berilio;

Nota: 2A4001.a. ndo abrange os rolamentos de rolos conicos.

b. Outros rolamentos de esferas ou rolamentos de rolos macigos com tolerancias de fabrico de acordo
com as especificagdes ABEC (4dnnular Bearing Engineers Commitee) 9 ou ABEC 9C ou com a
classe 2 da norma ISO, ou melhores (ou de acordo com normas nacionais equivalentes).

Nota:  2A001.b. ndo abrange os rolamentos de rolos cdnicos.

c. Sistemas de chumaceiras magnéticas activas que utilizem:
1. Materiais com densidades de fluxo iguais ou superiores a 2.0 T e uma resisténcia limite
superior a 414 MPa; ou \
2. Actuadores 3D totalmente electromagnéticos com polarizagio homopolar; ou
3. Sensores de posi¢do de alta temperatura (450 K (177°C) ou mais).

2A225 Cadinhos de materiais resistentes aos metais actinideos liquidos:

a. Cadinhos com ambas as seguintes caracteristicas:
1. Volume compreendido entre 150 cm’ e 8.000 cm?; [
2. Fabricados ou revestidos de um dos seguintes materiais, com um grau de pureza igual ou
superior a 98% em massa:
Fluoreto de calcio (CaF,);
Zirconato de calcio (metazirconato de célcio) (CaZr0s);
Sulfureto de cério (Ce,S;);
Oxido de érbio (érbia) (Er;05);
Oxido de hafnio (hafnia) (HfO,);
Oxido de magnésio (MgO); ‘
" Liga nitretada de niébio-titinio-tungsténio (aproximadamente 50% de Nb, 30% de Ti
e 20% de W);
C:)xido de itrio (itria) (Y;0;); ou
Oxido de zircénio (zirconia) (ZrOy);

MEF @ mOe o oR

b. Cadinhos com ambas as seguintes caracteristicas:
1. Volume compreendido entre 50 cm’ e 2.000 cm’; €
2. Fabricados ou revestidos de tintalo, com um grau de pureza igual ou superior a 99,9% em
- massa;
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2A225 Continuagao

C.

Cadinhos com ambas as seguintes caracteristicas:

1. Volume compreendido entre 50 cm® e 2.000 cm’®;

2. Fabricados ou revestidos de tantalo, com um grau de pureza igual ou superior a 98% em
massa; €

3. Revestidos de carboneto, nitreto ou boreto de tantalo ou de combinagdes destes compostos.

2A226 Vailvulas com todas as seguintes caracteristicas:

2B

a.
b.
c.

Uma ‘dimensdo nominal’ igual ou superior a § mm;

Empanque de fole; e

Totalmente fabricadas ou revestidas de aluminio, liga de aluminio, niquel ou liga de niquel
com mais de 60% de niquel em massa.

Nota técnica:
No caso das vdlvulas com didmetros de entrada e de saida dzferentes a "dimensdo nominal" em 24226
refere-se ao didmetro menor.

Equipamentos de ensaio, de inspec¢iio e de produgéo

Notas técnicas:

Os eixos secundadrios de contorno paralelo, (por exemplo, o eixo w nas mandriladoras horizontais

ou um eixo de rotagdo secundario cuja linha de centro seja paralela ao eixo de rotagdo primdrio),

ndo sdo contabilizados no nimero total de eixos de contorno.

N.B.:  Os eixos de rotagdo ndo tém necessariamente de rodar a 360° e podem ser accionados
por dispositivos lineares, (por exemplo, um parafuso ou um sistema de pinhdo e
cremalheira). -

A nomenclatura dos eixos deve estar de acordo com a norma internacional ISO 841, "Numerical
Control Machines - Axis and Motion Nomenclature" (mdquinas de controlo numérico -
nomenclatura dos eixos e dos movimentos).

Para efeitos de 2B001 a 2B009, os "fusos basculantes"” contam como eixos rotativos.

No caso dos modelos de maquinas-ferramentas podem usar-se niveis de precisdo de
posicionamento declarados deduzidos de mediges efectuadas de acordo com a ISO 230/2 (1988)
ou com normas nacionais equivalentes, em vez de ensaios individuais.

N.B.: Por “precisdo do posicionamento declarada” entende-se o valor da precisdo transmitido
as autoridades competentes do Estado-Membro onde o exportador esta estabelecido
como representativo da precisdo de um modelo de mdquina-ferramenta.

Determina¢do dos Valores Declarados
1. Seleccionam-se cinco mdquinas de um modelo a avaliar,
2. Procede-se a medigdo da precisdo do eixo linear de acordo com a ISO 230/2 (1988)’;

! Os fabricantes que calculam a precisdo do posicionamento de acordo com a ISO 230/2 (1997) deverio consultar as
autoridades competentes do Estado-Membro onde estio estabelecidos.
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2B

Determinagio dos Valores Declarados (continuagao)

3. Determinam-se os valores A de cada eixo de cada mdquina. O método para calcular
o valor A é descrito na norma ISO;

4. Determina-se o valor médio do valor A de cada eixo. Este valor médio A passa a ser
o valor declarado de cada eixo do modelo (Ax Ay...)

5. Dado que a lista da Categoria 2 se refere a cada eixo linear, haverd tantos valores
declarados quantos eixos lineares;

6. Se qualquer eixo de um modelo de mdquina ndo abrangido pelos pontos 2B001.a a
2B001.c ou 2B201 tiver uma precisdo declarada A de 6 um, ou melhor, para as
rectificadoras e de 8 um, ou melhor, para as fresadoras e os tornos, deverd ser
solicitado ao fabricante que reitere o nivel de precisdo de dezoito em dezoito meses.

2B001 Miquinas—ferramentas e suas combinagdes para a remog3o ou corte de metais ou de materiais

ceramicos ou compdsitos que, de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante, possam ser
equipadas com dispositivos electrénicos de "controlo numérico";
N.B. VER TAMBEM 2B201.

a. Maquinas—ferramentas para tornear, com todas as seguintes caracteristicas:

1. Precisdo de posicionamento em qualquer eixo linear com “todas as compensag:oes disponiveis”
igual ou inferior a (melhor que) 6 um de acordo com a ISO 230/2 (1988) ou com normas
nacionais equivalentes; €

2. Dois ou mais eixos que possam ser-coordenados simultaneamente para o "cortrolo de contorno";

Nota: 2B001.a. ndo abrange os tornos especialmente concebidos para a produgdo de lentes de

contacto.

b. Maquinas- ferramentas para fresar, com uma das segumtes caracteristicas:
1. a. Precisdo de posicionamento em qualquer eixo lirear com “todas as compensag¢des
disponiveis” igual ou inferior a (melhor que) 6 um de acordo com a ISO 230/2 (1988) ou
com normas nacionais equivalentes; e
b. Trés eixos lineares mais um eixo rotativo que possam ser coordenados simultaneamente
para o "controlo de contorno";
2. Cinco ou mais eixos que possam'ser coordenados simultaneamente para o "controlo de
contorno"; ou
3. Precisdo de posicionamento em qualquer eixo linear, no caso das mandriladoras por
coordenadas, com “‘todas as compensagdes disponiveis”, igual ou inferior a (melhor que) 4 pm
de acordo com a ISO 230/2 (1988)” ou com normas nacionais equivalentes;

% Os fabricantes que calculam a precisio do posicionamento de acordo com a ISO 230/2 (1997) deverdo consultar as
autoridades competentes do Estado-Membro onde estdo estabelecidos.
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2B001 Continuagio

¢. Maquinas-ferramentas para rectificar, com qualquer das seguintes caracteristicas:

1. a. Precisdo de posicionamento em qualquer eixo linear, com “todas as compensagdes
disponiveis”, igual ou inferior a (melhor que) 4 pm de acordo com a ISO 230/2 (1 988)’ ou
com normas nacionais equivalentes; e

b. Trés oumais eixos que possam ser coordenados sxmultaneamente para o "controlo de

contorno"; ou

2. Cinco ou mais eixos que possam ser coordenados 51multaneamente para o "controlo de
contorno";

Notas: 2B001.c. mio abrange as seguintes rectificadoras:

L

3.

4
s.

Rectificadoras cilindricas de exteriores, de interiores ou de exteriores e interiores com
todas as seguintes caracteristicas:
a. Estarem limitadas a rectificagdo cilindrica,
b. S6 poderem magquinar pegas de didmetro ou comprimento ndo superiores a

150 mm;
Maquinas especialmente concebidas como rectificadoras por coordenadas, com uma
das seguintes caracteristicas:
a. Utilizagdo do eixo ¢ para manter a mo perpendicular a superficie de trabalho; ou
b. Configuragdo do eixo a para rectificar cames cilindricos.
Rectificadoras de ferramentas ou de ferros de corte limitadas a produgdo de
Sferramentas ou de ferros de corte;
Rectificadoras de cambotas ou de drvores de cames.
Rectificadoras de superficies.

d. Mdquinas de electroerosdo (EDM) néo por fio com dois ou mais eixos de rotagdo que possam ser
coordenados simultaneamente para o "controlo de contorno™;

e. Maquinas—ferramentas para remover metais ou materiais cerdmicos ou compdsitos:
1. Por meio de: '
a. Jactos de 4dgua ou de outros liquidos, incluindo as que utilizam aditivos abrasivos;
b. Feixesde electroes, ou
c. Feixesde "laser"; e
2. Com dois ou mais eixos de rotagfo que:

a. Possam ser coordenados simultaneamente para o "controlo de contorno"; e

b. Tenham uma precis3o de posicionamento inferior a (melhor que) 0,003°.

f. Fresadoras e tornos modificados para abertura de furos profundos, com capacidade para perfurar a
profundidades méaximas superiores a 5.000 mm, e componentes especialmente concebidos para as

mesmas.

2B003 Ma4quinas-ferramentas com "controlo numérico" ou manuais, especialmente concebidas para talhar,
acabar, rectificar ou polir engrenagens rectas, helicoidais e helicoidais duplas endurecidas (R = 40 ou
mais) com um didmetro da circunferéncia primitiva superior a 1250mm e uma largura de dente igual a
15% ou mais do didmetro da circunferéncia primitiva, com acabamento de qualidade AGMA 14 ou
superior (equivalente a classe 3 da norma ISO 1328).

3

Os fabricantes que calculam a precisio do posicionamento de acordo com a ISO 230/2 (1997) deverdo consultar as

autoridades competentes do Estado-Membro onde estio estabelecidos.



RS A s

19.3.1999 - Jornal Oficial das Comunidades Europeias 71

2B004

2B005

"Prensas isostaticas" a quente com todas as seguintes caracteristicas e componentes € acess&ios
especialmente concebidos para essas prensas:
N.B.. VER TAMBEM 2B104 E 2B204.

a. Com ambiente térmico controlado na cavidade fechada e uma cimara de trabalho de didmetro
interior igual ou superior a 406 mm; ¢
b. Uma das seguintes caracteristicas:
1. Pressdio méxima de trabalho superior a 207 MPa;
2. Ambiente térmico controlado superior a 1773 K (1500°C); ou
3. Meios que possibilitem a impregnagio com hidrocarbonetos e a remogao dos produtos gasosos
resultantes da sua degradagéo;

Nota técnica:

A dimensdo interior da cdmara é a da cdmara em que se atingem a temperatura e a pressdo de

trabalho, e ndo inclui os acessorios. Esta dimensdo serd a menor de duas dimensées, — o didmetro

interior da cdmara de pressdo e o didmetro interior da cdmara isolada do forno,— dependendo de

qual das duas cdmaras esteja localizada no interior da outra.

N.B.: No que se refere aos cunhos, matrizes e ferramentas especialmente concebidos, ver 1B003,
9B009 e a Lista de Material de Guerra.

Equipamentos especialmente concebidos para a deposig@o, tratamento e controlo durante o processo de
recobrimentos, revestimentos e modificagdes de superficies inorgénicos, para aplicag@o em substratos
ndo electrénicos pelos processos descritos no quadro que se segue ao ponto 2E003.£. e nas notas
subsequentes, bem como componentes automatizados de movimentag@o, posicionamento, mampulagao
e controlo especialmente concebidos para esses equipamentos:

a. Equipamentos de produg@o com "controlo por programa residente” para deposigio em fase vapor
por processo quimico (CVD) com todas as seguintes caracteristicas:
1. Modificados para aplicagido de um dos seguintes processos:
a. Deposicio em fase vapor, por processo quimico, pulsante;
b. Deposigdo térmica com nucleagéo controlada (CNTD); ou
c. Deposigao em fase vapor, por processo quimico, activada ou assistida por plasma;e
2. Uma das seguintes caracteristicas:
a. Vedantes rotativos para alto vacuo (igual ou inferior a 0,01 Pa);
ou
b.  Controlo in situ da espessura do revestimento;

b. Equipamentos de produgio com "controlo por programa residente" para implantagfo idnica, com
feixes de intensidade de corrente igual ou superior a 5 mA;

¢. Equipamentos de produgfo com "controlo por programa residente" para deposigdo em fase vapor

por processo fisico com feixe de electrdes (EB-PVD), equipados com sistemas de- potencxa

dimensionados para mais de 80 kW, com uma das seguintes caracteristicas:

1. Um sistema de controlo por "laser" do nivel do banho liquido que regule com precisdo a
velocidade de avango dos lingotes; ou

2. Um monitor controlado por computador, funcionando com base no principio da
fotoluminescéncia dos 4tomos ionizados na corrente evaporada, para controlar a velocidade de
deposicdo de revestimentos que contenham dois ou mais elementos;
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2B005 - Continuagio

d. Equipamentos de produgio com "controlo por programa residente” para pulverizago por plasma,

com uma das seguintes caracteristicas: ¢

1. Funcionamento em atmosfera controlada a pressdo reduzida (igual ou inferiar a 10 kPa, sendo a
medico efectuada acima e a nfio mais de 300 mm da saida do pulverizador do canh#o), numa
camara de vacuo com capacidade de evacuagio até uma pressdo de 0,01 Pa antes do inicio do

. processo de pulverizag@o; ou

2. Controlo in situ da espessura do revestimento;

. Equipamentos de produgio com "controlo por programa residente" para deposigdo por pulverizagéo

catédica, com capacidade para densidades de corrente iguais ou superiores a 0,1 mA/mm’, para
velocidades de deposig#o iguais ou superiores a 15 pm/hora;

Equipamentos de produggdo com "controlo por programa residente" para deposigdo por arco
catédico, com um conjunto de electroimans para controlo automatico da direcg3o do arco no
catodo;

. Equipamentos de producio com "controlo por programa residente” para metalizagdo idnica, com
q ¢

capacidade para a medigéo in sifu de uma das seguintes caracteristicas:
1. Espessura do revestimento no substrato e controlo da velocidade de deposigdo; ou
2. Caracteristicas Opticas;

Nota: 2B005 ndo abrange os equipamentos de deposi¢do quimica em fase vapor, de arco catédico, de

deposigdo por pulverizagdo, de metalizagdo ionica ou de implantagdo ionica especialmente
concebidos para ferramentas de corte ou de maguinagem.

2B006 Sistemas e equipamentos de controlo dimensional ou de medigio:

a. M4quinas de controlo dimensional comandadas por computador, com "controlo numérico" ou com

"controlo por programa residente" que possuam uma "Incerteza de medida” tridimensional
(volumétrica) igual ou inferior a (melhor que) (1,7 + L/1000) um, (L €é o comprimento medido, em
mm) testada de acordo com a ISO 10360-2.

N.B.. VER TAMBEM 2B206.

b. Instrumentos para a medigdo de deslocamentos lineares e angulares:

1. Instrumentos para medig¢Ges lineares com uma das seguintes caracteristicas:

a. Sistemas de medi¢go do tipo "sem-contacto”, com "resolugio” igual ou inferior a (melhor
que) 0,2 um numa gama de medida até 0,2 mm;

b. Sistemas de transformadores diferenciais de tens3o linear com todas as seguintes
caracteristicas:
1. "Linearidade" igual ou inferior a (melhor que) 0,1% numa gama de medida até Smm; e
2. Desvio igual ou inferior a (melhor que) 0,1% por dia a temperatura ambiente normal das

salas de ensaio 1 K; ou



e iR 2 A

19.3.1999 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 73
2B006 b. 1. Continuagdo

c. Sistemas de medi¢3o que possuam as segumtes caracteristicas:
g 1. Um "laser"; e
2. Sejam capazes de manter, durante pelo menos 12 horas, a uma temperatura normal,
com variagdo de 1 K, e a uma pressdo normal:
a. Uma "resolugio" igual ou inferior a (melhor que) 0,1 um na totalidade da escala;

e
b. Uma "incerteza de medida", igual ou inferior a (melhor que) (0,2+ L/2000) um
(L é a distincia medida em mm);

Nota: 2B006.b.1 ndo abrange os sistemas de medida com interferémetro, sem
realimentagdo negativa (feedback) em circuito aberto ou fechado, com um "laser"
para medir os erros de deslocag¢do do carro da mdquina-ferramenta, mdquinas de
controlo dimensional ou equipamento semelhante.

2. Instrumentos de medigfo angular com "desvio angular de posi¢io" igual ou inferior a (melhor
que) 0,00025°,
Nota: 2B006.b.2 ndo abrange os instrumentos opticos, por exemplo, autocolimadores, que
utilizem luz colimada para detectar deslocamentos angulares de espelhos.

¢. Equipamentos para a medigdo de irregularidades de superficies através da dispersdo optica em

fungdo do angulo, com sensibilidades iguais ou inferiores a (melhores que) 0,5 nm;

Nota 1:  As mdquinas-ferramentas que possam ser utilizadas como mdquinas de medigdo serdo

controladas se corresponderem aos critérios especificados para a fun¢do de mdquina-
ferramenta ou de mdquina de medigdo, ou se excederem esses critérios.

Nota 2:  As mdquinas descritas em 2B006 serdo controladas se ultrapassarem os limites estipulados

em qualquer ponto da sua gama de funcionamento.

2B007 "Robots", com qualquer das caracteristicas a seguir enumeradas, bem como controladores e

"manipuladores terminais” especialmente concebidos para esses "robots":

N.B.: VER TAMBEM 2B207.

a. Com capacidade de processamento de imagens tridimensionais efectivas ou dc analise de cenas

tridimensionais efectivas, em tempo real, para gerar ou modificar "programas" ou gerar ou

modificar dados numeéricos de programas;

Nota: A limitagcdo imposta a “andlise de cenas” ndo abrange a aproximacdo a terceira dimensdo
por visionamento num determinado dngulo, nem a interpretagdo de escalas de cinzentos
limitadas para percep¢do de profundidades ou de texturas para fins aprovados (2 1/2 D).

b. Especialmente concebidos para satisfazerem normas mcionais de seguranga aplicaveis a ambientes

onde se encontrem munigdes explosivas; ou

. Especxalmente concebidos ou dimensionados para resistirem a uma dose total de radiagdes superior
a 5 x 10°Gy (silicio) sem degradagéo do funcionamento; ou
Nota técnica:
O termo Gy (silicio) refere-se a energia em Joules por quilograma absorvida por uma amostra de
silicio desprotegida quando exposta a radiagées ionizantes.

d. Especialmente concebidos para operar a altitudes superiores a 30.000 m.
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2B008

2B009

2B104

Conjuntos, unidades ou elementos especialmente concebidos para maquinas-ferramentas ou para os
equipamentos referidos nos pontos 2B006 € 2B007:

a. Unidades de realimentagio negativa da posigdo linear (por exemplo, dispositivos do tipo indutivo,
escalas graduadas, sistemas de infravermelhos ou sistemas de "laser") de "precisdo"” total inferior a
(melhor que) [800+(600.L.10° %)} nm (L é a disténcia efectiva em mm);

Nota: Para sistemas de "laser" ver também a Nota relativa a 2B006.b.1.

b. Unidades de realimentagio negativa da posigao angular (por exemplo, dispositivos do tipo indutivo,
escalas graduadas, sistemas de infravermelhos ou sistemas de "laser") de "precisdo” inferior a
(melhor que) 0,00025°;

Nota: Para sistemas de "laser" ver também a Nota relativa a 2B006.b. 1.

c. "Mesas rotativas de movimentos compostos” e "fusos basculantes", capazes de melhorar, de acordo
com as especificagdes do fabricante, as capacidades de maquinas—ferramentas para niveis.iguais ou
superiores aos especificados no ponto 2B.

Méquinas de enformag&o por rotagio e maquinas de enformagao continua que, de acordo com as
especificagdes técnicas do fabricante, possam ser equipadas com unidades de "controlo numérico" ou
com comando computorizado e que possuam as seguintes caracteristicas:

N.B.. VER TAMBEM 2B109 e 2B209. :

a. Dois ou mais eixos controlados, dos quais dois, no minimo, possam ser coordenados
simultaneamente para o controlo de contorno";e '
b. Uma forga dos rolos superior a 60 kN.

Nota técnica:
Para efeitos de 2B009, as mdquinas que combinem as fungdes de enformagdo por rotagdo e
enformagdo continua sdo consideradas como mdquinas de enformagdo continua.

Controlos de equipamentos e de processos concebidos ou modificados para a densificagdo e pirdlise
dos materiais compésitos estruturais das tubeiras de foguetes e das pontas dos narizes dos veiculos de
reentrada. ‘ )

Nota: Os unicos fornos e "prensas isostaticas” abrangidos por 2B104 sdo:

a. As "prensas isostaticas” ndo abrangidas por 2B004 que possuam todas as seguintes
caracteristicas:
1. Pressdo maxima de trabalho igual ou superior a 69 MPa;
2. Capacidade para atingir e manter um ambiente térmico controlado igual ou superior a

873 K (600°C); e

3. Cdmara de trabalho de didmetro interior igual ou szpertor a 254 mm;

b.  Fornos para deposi¢do em fase vapor por processo quimico (CVD) concebidos ou
modificados para a densificagdo de materiais compésitos carbono—carbono.
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2B109

2B116

Maquinas de enformago continua, diferentes das referidas no ponto 2B009, bem como componentes
especialmente concebidos para essas maquinas, que:
N.B.: VER TAMBEM 2B209.

a. Possam, de acordo com as especificagGes técnicas do fabricante, ser equipadas com unidades de
"controlo numérico" ou com comando computorizado, ainda que nfo estejam equipadas com tais
unidades; e

b. Possuam mais de dois eixos que possam ser coordenados simultaneamente para o "controlo de
contorno".

Notas técnicas:

1. As mdquinas que combinem as fungées de enformagdo por rotagdo e enformagdo continua sdo,
para efeitos deste ponto, consideradas como mdquinas de enformagdo continua.

2. 2B109 ndo abrange as mdquinas que ndo sejam utilizdaveis na produg¢do de equipamentos e
componentes (por exemplo, cdrteres de motores) para os sistemas de propulsdo referidos em
94005, 94007.a ou 94105.a.

Equipamentos para ensaios de vibragdes e respectivos componentes: -

a. Sistemas para ensaios de vibragdes que utilizem técnicas de realimentagfo negativa ou de ciclo
fechado e disponham de um controlador digital, capazes de fazer vibrar um sistema a 10grms ou
mais em toda a gama de frequéncias compreendida'entre 20 Hz e 2.000 Hz e de transmitir forgas
iguais ou superiores a 50 kN, medidas "em mesa nua";

b. Controladores digitais, combinados com suportes légicos especialmente concebidos para ensaios
de vibragdes, com uma largura de banda em tempo real superior a 5 kHz e concebidos para
utilizagdo com os sistemas para ensaios de vibragGes referidos em 2B116.a;

c. Impulsores de vibragGes (agitadores), com ou sem amplificadores associados, capazes de transmitir
forgas iguais ou superiores a 50 kN, medidas "em mesa nua", e utiliziveis nos sistemas para ensaios
de vibragdes referidos em 2B116.a;

d. Estruturas de suporte da pega a ensaiar e unidades electronicas concebidas para combinar miltiplos
agitadores num sistema capaz de comunicar forgas combinadas efectivas iguais ou superiores a

50 kN, medidas "em mesa nua", e utilizaveis nos sistemas para ensaios de vibragdes referidos em
2B116.a.

Nota: Em 2B116, "mesa nua" designa uma mesa ou superficie plana sem qualquer dispositivo de
fixagdo ou equipamento acessorio.



76 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 19.3.1999

2B201 Maquinas-ferramentas diferentes das referidas em 2B001 para a remog&o ou corte de metais ou de
materiais cerdmicos ou “compdsitos” que, de acordo com as especificagGes técnicas do fabricante,
possam ser equipadas com dispositivos electrénicos para "controlo de contorno” simultdneo em dois ou
mais eixos:

a. Maquinas-ferramentas para fresar, com uma das seguintes caracteristicas:

1. Precisdo de posicionamento em qualquer eixo linear, com “todas as compensac;oes disponiveis”,
igual ou inferior a (melhor que) 6 pm de acordo com a ISO 230/2 (1988)* ou com normas
nacionais equivalentes; ou

2. Dois ou mais eixos de rotac;ao de contomno.

Nota: 2B201 a ndo abrange as fresadoras com as seguintes caractertsncas

" a Curso no eixo X superior a 2m; e

b. Precisdo do posicionamento global no eixo X superior a (pior que) 30 um.

b. Maquinas-ferramentas para rectificar, com uma das seguintes caracteristicas:

1. Precisio de posicionamento em qualquer eixo linear, com “todas as compensac;ées disponiveis”,
igual ou inferior a (melhor que) 4 pm de acordo com a ISO 23072 (1988)* ou com normas
nacionais equivalentes; ou

2. Dois ou mais eixos de rotagio de contorno.

Nota:  2B201.b. ndo abrange as seguintes rectificadoras: -

a. Rectificadoras cilindricas de exteriores, de interiores ou de exteriores e interiores, com
todas as seguintes caracteristicas: :
1. Estarem limitadas a rectificagdo cilindrica; .
2. 86 poderem maquinar pegas de didmetro exterior ou comprimento ndo superiores a

150 mm;
3. Ndo possuirem mais de dois eixos que possam ser coordenados simultaneamente
~ para o "controlo de contorno”; e

4. Sem eixo c de contorno

b. Rectificadoras por coordenadas com eixos limitados a x,y e c, em que o eixo ¢ seja
utilizado para manter a perpendicularidade da mé em relagdo a superficie de trabalho
e em que o eixo a esteja configurado para rectificar cames cilindricos;

c. Rectificadoras de ferramentas ou ferros de corte com "suporte légico" especialmente
concebido para a produgdo de ferramentas ou ferros de corte; ou

d. Rectificadoras de cambotas ou drvores de cames.

4 Os fabricantes que calculam a precisio do posicionamento de acordo com a ISO 230/2 (1997) devero consultar as

autoridades competentes do Estado-Membro onde estio estabelecidos.
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2B204

2B206

2B207

"Prensas isostaticas" ndo abrangidas por 2B004 ou 2B104, bem como equipamentos conexos:

a. "Prensas isostaticas" com ambas as seguintes caracteristicas:
1. Capazes de atingir uma pressdo maxima de trabalho igual ou superior a 69 Mpa;e
2.Comuma cémara de trabalho de didmetro interior superior a 152mm;
b. Cunhos, matrizes, moldes e comandos especialmente concebidos para “prensas isostaticas”
especificados em 2B204.a..

Nota técnica:

Em 2B204, a dimensdo interior da cdmara é a da cimara em que se atingem a temperatura e a
pressdo de trabalho e ndo inclui os acessorios. Esta dimensdo serd a menor de duas dimensdes — o
didmetro interior da cdimara de pressdo e o didmetro interior da cimara isolada do forno —
dependendo de qual das duas cdmaras esteja localizada no interior da outra.

Miquinas, instrumentos ou sistemas de controlo dimensional diferentes dos referidos no ponto 2B006:

a. Méquinas de controlo dimensional com comando computorizado ou controlo numérico que
possuam as seguintes caracteristicas:
1. Dois ou mais €ixos; € - )
2. Uma "incerteza de medida" unidimersional igual ou inferior a (methor que) (1,25+L/1000) pm
testada com uma sonda de "precisdo" inferior a (melhor que) 0,2 um.(L é o comprimento
medido, em milimetros) (Ref.:VDI/VDE 2617 Partes 1 e 2);

b. Sistemas de controlo simultaneo linear-angular de pecas hemisféricas, com as seguintes
caracteristicas:
1. "Incerteza de medida" em qualquer eixo linear igual ou inferior a (melhor que) 3,5 pm por
Smm;e ‘
2. "Desvio angular de posig¢éo" igual ou inferior a 0,02°.

Nota 1: As maquinas-ferramentas que possam ser utilizadas como maquinas de medigdo serdo
controladas se corresponderem aos critérios especificados para a fungdo de mdquina-
ferramenta ou de maquina de medigdo, ou se excederem esses critérios.
Nota 2: As mdquinas descritas em 2B006 serdo controladas se ultrapassarem os limites estipulados
em qualquer ponto da sua gama de funczonamento
Notas técnicas:
1. As sondas utilizadas na determinagdo da "incerteza de medida" dos sistemas de controlo
dimensional devem ser analogas a descritana norma VDI/VDE 2617, Partes 2,3 e 4.
2. Todos os parametros dos valores de medi¢do referzdas em 2B206, representam parametros
mais/menos, isto é, ndo a banda total.

"Robots", "operadores terminais" e unidades de controlo nio referidos em2B007:
a. "Robots" ou "operadores terminais" especialmente concebidos para satisfazer normas nacionais de
seguranga aplicaveis no manuseamento de produtos fortemente altamente (por exemplo que

cumpram as especificagdes eléctricas para os produtos altamente explosivos);

b. Unidades de comando especialmente concebidas para qualquer dos “robots” ou "operadores
termmals especificados em 2B207.a.
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2B209

2B225

28226

2B227

Maquinas de enformagdo continua, maquinas de enformagdo por rotagio capazes de executar
enformagéo continua nfo referidas nos pontos 2B009 ou 2B109, € mandris:

a. Maquinas com ambas as seguintes caracteristicas:
1. Trés ou mais rolos (activos ou de guiamento); €
2. Que, de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante, possam ser equipadas com uma
unidade de controlo numérico ou com comando por computador;
b. Mandris para a enformagZo de rotores, concebidos para enformar rotores cilindricos de didmetro
interior compreendido entre 75mm e 400mm.

Nota: 2B209.a. abrange as maquinas com um unico rolo concebido para deformar metal e dois rolos
auxiliares de suporte do mandril mas que ndo participam directamente no processo de
deformagao.

Manipuladores de comando a distancia que possam ser utilizados para executar ac¢des comandadas 2
distdncia em operagdes de separagdo radioquimica ou em "células quentes”, com uma das seguintes
caracteristicas:

a. Capazes de penetrar em paredes de células quentes de espessura igual ou superior a 0,6 m
(funcionamento através da parede); ou

b. Capazes de transpor, em ponte, a parte de cima de paredes de células quentes de espessura igual ou
superior a 0,6 m (funcionamento por cima da parede).

Nota técnica:

Os manipuladores de comando a distdncia permitem a transmissdo das acgées de um operador
humano a um brago e a um equipamento terminal telecomandados. Podem ser do tipo
"servomecanismo" ou comandados por um "joystick" ou um teclado.

Fornos de indugio de atmosfera controlada (vicuo ou gés inerte), bem como fontes de alimentag&o
especialmente congebidas para esses fornos:
N.B.: VER TAMBEM 3B.

a. Fornos com todas as seguintes caracteristicas:
1. Capazes de funcionar a temperaturas superiores a 1123 K (850°C)
2. Bobinas de indugdo de didmetro igual ou inferior a 600 mm; e
3. Concebidos para poténcias de alimentagdo iguais ou superiores a 5 kW;

b. Fontes de alimentac3o de poténcia nominal igual ou superior a SkW, especialmente concebidas
para os fornos especificados em 2B226.

Nota: 2B226.a. ndo abrange os fornos concebidos para o tratamento de bolachas semicondutoras.
Fomnos metaltrgicos de fusdo e de fundig@o sob vécuo ou sob outra forma de atmosfera controlada,
bem como equipamentos conexos:

a. Fornos de arco para refuséo e fundigdo com as duas caracteristicas segumtes

1. Capacidades para electrodos consumiveis situadas entre 1.000cm’ e 20.000 cm’, e’
2. capazes de funcionar a temperaturas de fusio superiores a 1.973 K (1.700°C);
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2B227

2B228

2B229

Continuag@o

b. Fornos de fusdo por feixes de electrdes e fornos de atomizagZo e fusdo por plasma com as duas
Caracteristicas seguintes:
1. Poténcia igual ou superior a S0kW; e
2. Capazes de funcionar a temperaturas de fusio superiores a 1.473 K (1.200°C).

¢. Sistemas de controlo e de monitorizagio por computador especialmente configurados para qualquer
dos fornos referidos em 2B227.a ou b.

Equipamentos para o fabrico ou a montagem de rotores, equipamentos para o alinhamento de rotores, €
mandris, cunhos e matrizes para a enformagéo de foles:

a. Equipamentos para a montagem de rotores, utilizados na montagem de secgdes tubulares,
deflectores e tampas de rotores de centrifugadoras de gases;
Nota: 2B228.a. inclui mandris de preczsao bragadeiras e maquinas de ajustamento por
retracgdo.

b. Equipamentos para o alinhamento de rotores, utilizados no alinhamento de sec¢des tubulares de
rotores de centrifugadoras de gases em relagdo a um eixo comum.
Nota técnica: i
Em 2B228.b, estes equipamentos sdo normalmente constituidos por sondas de medi¢do da
precisdo ligadas a um computador que, em segiiida, comanda, por exemplo, a acgdo dos macacos
pneumdticos utilizados para alinhar as sec¢ées tubulares do rotor.

¢. Mandris, cunhos e matrizes para a enformagéo de foles utilizados no fabrico de foles de espira
unica.
Nota técnica:
Os foles referidos no ponto 2B228.c. tém todos as seguintes caracteristicas:
1. Didmetro interior compreendido entre 75 mm e 400 mm;
2. Comprimento igual ou superior a 12,7 mm;
3. Passo da espira unica superior a 2 mm: e
4. Fabricados de ligas de aluminio de alta resisténcia, de ago maragmg ou de “materiais fibrosos
ou filamentosos” de alta resisténcia. ~

Miquinas centrifugadoras de compensagdo em multiplos planos, fixas ou portateis, horizontais ou
verticais:

a. Miéquinas centrifugadoras de compensagao concebidas para equilibrar rotores flexiveis de
comprimento igual ou superior a 600 mm, com todas as caracteristicas seguintes:
1. Dismetro ttil ou didmetro do moente igual ou superior a 75mm;
2. Capacidade para massas compreendidas entre 0,9 € 23kg; e
3. Capazes de efectuar a calibragdo a velocidades de rotagdo superiores a 5.000 rpm;

b. Maquinas cenmfugadoras de compensagdo concebidas para equilibrar componentes cilindricos ocos
de rotores, com todas as caracteristicas seguintes:
1. Didmetro do moente igual ou superior a 75 mm;
2. Capacidade para massas entre 0,9 e 23 kg;

3. Capazes de se limitar a um desequilibrio residual igual ou superlor a 0,01kg x mm/kg por plano;
e

4. Do tipo com transmissio por correia.

\
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2B230

2B231

2B232

2B350

"Transdutores de pressdo” capazes de medir presses absolutas em qualquer ponto da escala de 0 a 13
kPa e com ambas as seguintes caracteristicas:

a. Elementos sensores da pressdo fabricados ou protegidos com aluminio, liga de aluminio, niquel ou
liga de niquel com mais de 60% de niquel em massa; e
b. Com uma das seguintes caracteristicas: ’ ,
1. Uma escala completa de menos de 13 kPa e "precisdo" superior a + 1% de escala completa; ou
2. Uma escala completa de 13 kPa ou mais e "preciséo" superior a + 130 Pa. -

Nota técnica: v 7
Para efeitos de 2B230 a "precisdo” inclui a ndo linearidade, a histerese e a repetibilidade &
temperatura ambiente. :

Bombas de vicuo com todas as seguintes caracteristicas: -

a. Garganta de entrada de dimensdo igual ou superior a 380 mm;

b. Velocidade de bombagem igual ou superior a 15 m'/s; e

c. Capazes de produzir um vacuo méaximo melhor do que 13 mPa.

Notas técnicas: .

1. A velocidade de bombagem deve ser determinada no ponto.de medida com azoto ou ar.
2. O vdcuo maximo deve ser determinado a entrada da bomba, estando esta fechada.

Canhdes de gases leves de andares multiplos ou outros sistemas de canh#o de alta velocidade (sistemas
de bobina, tipos electromagnéticos e electrotérmicos e outros sistemas avangados), capazes de acelerar
projécteis a velocidades iguais ou superiores a 2 km/s.

Equipamentos e dispositivos da indistria quimica:

a. Vasos de reacgo ou reactores, com ou sem agitadores, de volume interior (geométrico) total
superior a 0,1 m’ (100 1), mas inferior a 20 m® (20 000 1), caracterizados pelo facto de todas as
superficies que entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) ou
contido(s) serem constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;

Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimenbs de vidro);

Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Téntalo ou ligas de tantalo;

Titénio ou ligas de titanio; ou

Zircénio ou ligas de zirconio;

NAUNAWN -
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2B350 Continuagio

b. Agitadores para vasos de reacgdo ou reactores, caracterizados pelo facto de todas as superficies que
‘entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) ou contido(s) serem
constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;

Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);

Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Tantalo ou ligas de tantalo;

Titanio ou ligas de titanio; ou

Zircénio ou ligas de zirconio;

NN R LD

c. Recipientes, tanques ou reservatérios de armazenagem de volume interior (geométrico) total
superior a 0,1 m’ (100 1), caracterizados pelo facto de todas as superficies que entram em contacto
directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) ou contido(s) serem constituidas por um dos
seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;

Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);

Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Téantalo ou ligas de tantalo; )

Titanio ou ligas de titanio; ou

Zircénio ou ligas de zircénio; -

Nk W~

d. Permutadores de calor ou condensadores com uma superficie de transferéncia de calor inferior a
20 m?, caracterizados pelo facto de todas as superficies que entram em contacto directo com ofs)
produto(s) qulmlco(s) processado(s) serem constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;

Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);

Grafite;

Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Téntalo ou ligas de téntalo;

Titanio ou ligas de titanio; ou

Zircénio ou ligas de zirconio;

PN E W

e. Colunas de destilagio ou de absorgdo de didmetro interior superior a 0,1m, caracterizadas pelo
facto de todas as superficies que entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s)
processado(s) serem constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de cromio, em massa;

Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);

Grafite;

Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Téntalo ou ligas de tantalo;

Titanio ou ligas de titanio; ou

Zircénio ou ligas de zircdnio;

O NN AE W

f. Equipamentos de enchimento com comando 4 distincia, caracterizados pelo facto de todas as
superficies que entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) serem
constituidas por um dos seguintes materiais:

1. Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;
2. Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;
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2B350 Continuagédo

g. Vélvulas com vedante multiplo dotadas de um orificio de detecgdo de fugas, valvulas de fole,
vélvulas de retengZo (anti-retorno) ou valvulas de diafragma, caracterizadas pelo facto de todas as
superficies que entram em contacto directo com ofs) produto(s) quimico(s) processado(s) ou
contido(s) serem constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;

Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);

Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Téntalo ou ligas de tantalo; /

Titanio ou ligas de titanio; ou

Zirconio ou ligas de zircénio;

Nonhkwh -

h. Tubagens de paredes multiplas dotadas de um orificio de detecgdo de fugas, caractrizadas pelo
facto de todas as superficies que entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s)
processado(s) ou contido(s) serem constituidas por um dos seguintes materiais:

Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;

Fluoropolimeros;

Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestimentos de vidro);

Grafite;

Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

Téntalo ou ligas de tantalo;

Titanio ou ligas de titanio; ou

Zirconio ou ligas de zircénio;

PN R W~

i. Bombas de fole ou de diafragma com vedante multiplo e accionamento magnético encapsulado cujo
caudal maximo especificado pelo fabricante seja superior a 0,6m*h, ou bombas de vicuo cujo
caudal méaximo especificado pelo fabricante seja superior a Sm*/h (nas condigGes normais de
pressdo (101,3 kPa) e temperatura (273 K (0°C))), caracterizadas pelo facto de todas as superficies
que entram em contacto directo com o(s) produto(s) quimico(s) processado(s) serem constituidas
por um dos seguintes materiais:

1. Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;

2. Materiais cerdmicos;

3. Ferrossilicio;

4. Fluoropolimeros;

5. Vidro (incluindo superficies vitrificadas ou esmaltadas e revestlmentos de vidro);

6. Grafite;

7. Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel;

8. Tantalo ou ligas de tantalo;

9. Titénio ou ligas de titanio; ou

10.Zircénio ou ligas de zircénio;

J. Incineradores concebidos para destruir os produtos quimicos referidos no ponto 1C350, equipados
com sistemas de alimentag#o de residuos especificamente concebidos e com dispositivos de
manipulagio especiais, com uma temperatura média na cimara de combustio superior a 1.273K
(1.000°C) e caracterizados pelo facto de todas as superficies do sistema de alimentagdo de residuos
que entram em contacto directo com estes serem constituidas ou revestidas por um dos seguintes
materiais:

1. Ligas com mais de 25% de niquel e mais de 20% de crémio, em massa;
2. Materiais ceramicos, ou
3. Niquel ou ligas com mais de 40%, em massa, de niquel.
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2B351

2B352

Sistemas de monitorizag#o de gases toxicos e detectores especificos, com as seguintes caracteristicas:

a. Concebidos para funcionar em continuo e utilizdveis na detec¢io de concentragdes inferiores a
0,3 mg/m’ de agentes de guerra quimica, dos produtos quimicos referidos em 1C350;0u
b. Concebidos para a detecgdo de actividade inibidora da colinesterase.

Equipamento capaz de ser utilizado na manipulagio de materiais biolégicos:

a. InstalagSes completas para a contengdo de materiais bioldgicos de nivel de contengdo P3 e P4;
Nota técnica:
Os niveis de contengdo P3 e P4 (BL3, BL4, L3, L4) sdo definidos no Laboratory Biosafety Manual
da OMS (Genebra, 1983).

b. Fermentadores adequados para a cultura de "microrganismos" patogénicos ou virus ou para a
produgdo de toxinas, sem propagagio de aerosséis que possuam uma capacidade igual ou superior a
100 litros;

Nota técnica: :
Os fermentadores incluem os biorreactores, os quimidstatos e os sistemas de débito continuo.
c. Separadores centrifugos capazes de separagio continua sem propagacio de aerossdis, que possuam
todas as seguintes caracteristicas: :
1. Caudal superior a 100 litros por hora;
*2. Componentes de titanio ou ago inoxidavel polido;
3. Juntas de vedagdo duplas ou mtiltiplas na zona de conteng@o do vapor; €
4. Em que possa ser efectuada esterilizag4o in situ a vapor com o centrifugador fechado;
Nota técnica:
Os separadores centrifugos incluem os decantadores.

d. Equipamentos de filtragem em contra~corrente, concebidos para separagéo continua sem '
propagagdo de aerosséis, com ambas as seguintes caracteristicas:
1. Superficie igual ou superior a 5 m’; [
2. Em que possa ser efectuada esterlhzac;ao in situ;

e. Equipamentos de liofilizagdo esteriliziveis a vapor, equipados com um condensador de capacidade
superior a 50 kg de gelo em 24 horas ¢ inferior a 1000 kg de gelo em 24 horas;

f. Equipamentos que incluam ou estejam contidos em camaras de contengdo de nivel P3 ou P4:
1. Fatos de protecgiio completos ou parciais com ventilagdo independente;
2. Compartimentos ou isoladores de seguranga bioldgica de classelll, com normas de desempenho
semelhantes;
Nota: Em 2B352.f.2., os isoladores incluem isoladores flexiveis, caixas secas, cdmaras
anaerdébias, caixas com luvas e exaustores de escoamento laminar.

g. Camaras concebidas para ensaios de detecgdo de aerosséis com "toxinas", ou "microrganismos", de
capacidade igual ou superiora 1 m’.
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2C

2D

2D001

2D002

2D101

2D201

2D202

Materiais

Nenhum

Suporte logico

"Suportes légicos", com excepgdo dos especificados em 2D002, especialmente concebidos ou
"on

modificados para o "desenvolvimento", "produgdo” ou "utilizagdo" dos equipamentos referidos em
2A001 ou 2B001 a 2B009.

"Suportes logicos" para dispositivos electrénicos mesmo quando residentes no préprio dispositivo
electrénico, que permitam que esses dispositivos ou sistemas funcionem como unidades de "controlo
numérico", capazes de:

a. Fazer a coordenagfo simultanea de mais de quatro eixos para "controlo de contorno"; ou

b. Efectuar o "processamento em tempo real" de dados para modificar a trajectéria do ferro, a
velocidade de avango e as condigdes de funcionamento do fuso durante a operagio de maquinagem,
por qualquer dos seguintes meios:

1. Calculo automético e modificagio de dados programados para maquinagem de pegas em dois ou
mais eixos por meio de ciclos de medigdes e de dcesso a dados de base; ou

2. "Controlo adaptativo, com mais de uma variavel fisica medida e processada por meio de um
modelo de calculo (estratégia), com o objectivo de modificar uma ou mais instrugdes de
maquinagem para optimizar o processo.

Nota: 2D002 ndo abrange os "suportes logicos" especialmente concebidos ou modificados para o
comando de mdquinas-ferramentas ndo incluidas na Categoria 2.

"Suportes logicos" especialmente concebidos para "utilizagdo" nos equipamentos referidos em 2B104,
2B109 ou2B116. i ’
N.B.: VER TAMBEM 9D004.

"Suportes l6gicos" especialmente concebidos para "utilizagdo" nos equipamentos referidos em 2B204,
2B206, 2B207, 2B209, 2B227 ou 2B229.

"Suportes ldgicos" especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento", "produgio”
ou "utiliza¢do" do equipamento referido em2B201.
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2E Tecnologia

2E001 "Tecnologia”, na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" dos
equipamentos ou dos "suportes l6gicos" referidos em2A, 2B ou 2D.

2E002 "Tecnologia", na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "produgo” dos equipamentos
referidos em 2A ou 2B.

2E003 Outras "tecnologias™:

a. "Tecnologia" para o "desenvolvimento" de gréficos interactivos integrados em unidades de
"controlo numérico", para a preparagio ou modificag@o de programas de pegas;

b. "Tecnologia" para processos que envolvam o trabalho de metais:

1. "Tecnologia" para a concepgao de ferramentas, cunhos, matrizes ou dispositivos fixos
especialmente concebidos para os seguintes processos:
a. "Enformagio superplastica";
b. "Soldadura por difusdo"; ou
c. "Prensagem hidraulica por acg@o directa";

2. Dados técnicos constituidos por métodos ou parimetros de processo, a seguir enumerados,
utilizados para controlar:

a. A "enformagHo superplastica" de ligas de aluminio, ligas de titdnio ou "superligas":
1. Preparagio das superficies;
2. Velocidade de deformag@o;
3. Temperatura;
4. Pressao;

b. A "soldadura por difusfio" de "superligas" ou de ligas de titanio:
1. Preparagdo das superficies; ~ :
2. Temperatura;
3. Pressio;

c. A "prensagem hidrdulica por ac¢do directa" de ligas de aluminio ou & ligas de titénio:
1. Pressdo;
2. Duragio do ciclo;

d. A “"densificagdo isostatica a quente" de ligas de titdnio, de ligas de aluminio ou de
"superligas":
1. Temperatura;
2. Pressdo;
3. Duragio do ciclo;
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2E003

2E101

2E201

2E301

Continuac¢io

¢. "Tecnologia" para o "desenvolvimento" ou "produgdo” de maquinas de enformagéo por estiramento
hidraulico e respectivos cunhos e matrizes, para o fabrico de estruturas de células;

d. "Tecnologia" para o "desenvolvimento” de geradores de instrugdes (por exemplo, progmmas de
pegas) de maquinas—ferramentas a partir de dados de projecto residentes em unidades de "controlo
numeérico"; '

e. "Tecnologia" para o "desenvolvimento" de "suportes 16gicos" de integragdo, para a incorporagdo,
em unidades de "controlo numérico", de sistemas periciais de apoio avangado a decisdes no Ambito
das operagdes a nivel da fébrica;

f. "Tecnologia" para a aplicagdo de revestimentos inorganicos por cobertura ou modificagio da
superficie (especificados na coluna 3 do quadro seguinte) em substratos nio electrénicos
(especificados na coluna 2 do quadro seguinte) por processos especificados na coluna 1 do quadro
seguinte e definidos na Nota Técnica.

Nota: O quadro e a Nota Técnica encontram-se apés 2E301.

"Tecnologia", na acepgéo da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizagdo" dos equipamentos ou
"suportes logicos" referidos em 2B004, 2B104, 2B109, 2B116 ou 2D101.

"Tecnologia”, na acepgéo da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizagio" dos equipamentos ou
"suportes ldgicos" referidos em 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009,
2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 a 2B232, 2D201 ou 2D202.

"Tecnologia" na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia para a "utilizagdo" dos bens referidos em
2B350 a 2B352.
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QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO

Processo de revestimento

(1)(')

. Deposi¢do em fase vapor por
processo quimico (CVD)

2. Substrato
"Superligas”

Materiais cerdmicos (19)
e vidros de pequena
dilatagdo (14)

Materiais "compésitos"
carbono-carbono,
cerdmicos e de "matriz"
metdlica

Carboneto de tungsténio
cementado (16),
Carboneto de silicio (18)

Molibdénio e ligas de
mgolibdénio
Berilio e ligas de berilio

Materiais para janelas de
sensores (9)

3. Revestimento resultante

Aluminetos para tubulagdes
internas

Silicietos

Carbonetos.

Camadas dieléctricas (15)
Diamante

Carbono diamante (17)

Silicietos

Carbonetos

Metais refractarios
Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Alumiretos ’
Aluminetos ligados (2)
Nitreto de boro

Carbonetos

Tungsténio

Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)
Camadas dieléctricas (15)

Diamante
Carbono diamante (17)

. Camadas dieléctricas (15)

Diamante
Carbono diamante (17)

Os nimeros entre parénteses referem-se as notas que se seguem ao quadro.
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QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO

processo fisico (PVD):

Feixe de electrdes(EB-PVD)

Materiais ceramicos (19) e
vidros de pequena dilatagdo-
(14

Ago resistente & corrosio (7)

Materiais "compdsitos”
carbono—carbono, cerimicos
e de "matriz" metalica

~ Carboneto de tungsténio

cementado (16),
Carboneto de silicio (18)

Molibdénio e ligas de
molibdénio
Berilio e ligas de berilio’

Materiais para janelas de
sensores (9)
Ligas de titdnio (13)

. Processo de revestimento(1) 2. Substrato 3. Revestimento resultante
B. Deposi¢do em fase vapor por
processo fisico com evaporagdo
térmica (TE-PVD)
B.1. Deposigio em fase vapor por "Superligas" Silicietos ligados

Aluminetos ligados (2)
MCrAIX (5)

Zirconio modificado (12)
Silicietos

Aluminetos

Misturas destes (4)

Camadas dieléctricas (15)

MCrAIX (5)
Zircénio modificado (12)
Misturas destes (4)

Silicietos

Carbonetos

Metais refractarios
Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Nitreto de boro

Carbonetos

Tungsténio

Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)
Boretos

Berilio

Camadas dieléctricas (15)

Boretos
Nitretos
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QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo de revestimento(1)

B.2.

Deposi¢do em fase vapor por
processo fisico com
aquecimento por resisténcia
assistida por feixe de iGes
(PVD)

(metalizagdo i0nica)

2. Substrato

Materiais ceramicos (19) e
vidros de pequena dilatagdo

(14)

Materiais "comp6sitos"
carbono—carbono, ceramicos
e de "matriz" metalica

Carboneto de tungsténio
cementado (16),
Carboneto de silicio

Molibdénio e ligas de
molibdénio

Berilio e ligas de berilio

Materiais para janelas de
sensores (9)

3. Revestimento resultante

Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)

B.3.

Deposi¢do em fase vapor
por processo fisico (PVD):
Vaporizagdo por "Laser”

Materiais ceramicos (19) e -
vidros de pequena dilatagdo

(14)

Materiais "compdsitos"
carbono—carbono, cerimicos
e de "matriz" metalica

Carboneto de tungsténio
cementado (16),
Carboneto de silicio

Molibdénio e ligas de
molibdénio

Berilio e ligas de berilio

Materiais para janelas de
sensores (9)

Silicietos
Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)

Camadas dieléctricas (15)
Carbonho diamante
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QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo de revestimento (1)

B.4. Deposigdo em fase vapor por

processo fisico (PVD):
Descarga por arco catédico

2. Substrato

"Superligas"

Polimeros (11) e materiais
"compositos” de "matriz"
orgénica

3.  Revestimento resultante

Silicietos ligados
Aluminetos ligados (2)
MCrAIX (5)

Boretos

Carbonetos

Nitretos

Carbono diamante (17)

C. Cementagdo em caixa
(ver A para a cementagdo
fora de caixa) (10)

Materiais "compdsitos"
carbono—carbono, ceramicos
e de "matriz" metalica

Ligas de titanio (13) -

Metais e ligas refractarios(8)

Silicietos
Carbonetos
Misturas destes (4)

Silicietos
Aluminetos
Aluminetos ligados (2)

Sjlicietos
Oxidos

D. Pulverizaggo por plasma

"Superligas"

Ligas de aluminio (6)

Metais e ligas refractarios(8)

MCrAIX (5)

Zircénio modificado (12)

Misturas destes (4)

Niquel-grafite que possa ser
submetido a abrasdo

Materiais que contenham Ni-Cr-Al
e possam ser submetidos a abrasdo
Al-Si—poliéster que possa ser
submetido a abrasdo

Aluminetos ligados (2)

MCrAIX (5)

Zirconio modificado (12)
Silicietos

Misturas destes (4)

Aluminetos
Silicietos
Carbonetos



LA SEECR A AR

19.3.1999 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 91

QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo de fevestimento(l) 2. Substrato 3. Revestimento resultante

D. (continuagdo) Ago resistente a corrosio (7) MCrAIX (5)
Zircénio modificado (12)
Misturas deste (4)

Ligas de titanio (13)

Carbonetos
Aluminetos
Silicietos
Aluminetos ligados (2)
Niquel-grafite que possa ser
submetido a abrasio
Materiais que contenham Ni—-Cr—
Al e possam ser submetidos a
abrasio
Al-Si—poliéster que possa ser
submmetido a abrasgo

-~

E. Deposiggo de barbotina Metais refractarios Silicietos fundidos
(mistura pastosa fluida) Aluminetos fundidos
excepto no que se refere a
elementos de aquecimento
por resisténcia eléctrica

Materiais "compésitos"” Silicietos
carbono—carbono, cerimicos Carbonetos
e de "matriz" metilica Misturas destes (4)

F.  Deposigao por pulverizagiao "Superhgas” Silicietos ligados
Catddica . ' ) "~ Aluminetos ligados (2)

Aluminetos modificados por metais
nobres (3) :
MCrAIX (5)
Zircénio modificado (12)
Platina
Misturas destes (4)

Materiais ceramicos e vidros Silicietos
de pequena dilatagdo (14) Platina
' Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)
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QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO

1. Processo de revestimento(1)

F. (continuagio)

2. Substrato

Ligas de titanio (13)

Materiais "compositos”
carbono—carbono, ceramicos
e de "matriz" metalica

Carboneto de tungsténio
cementado (16),
Carboneto de silicio

Molibdénio e ligas de
molibdénio

Berilio e ligas de berilio

Materiais para janelas de

" sensores (9)

Metais e ligas refractarios(8)

3. Revestimento resultante

Boretos

Nitretos

Oxidos

Silicietos

Aluminetos
Aluminetos ligados (2)
Carbonetos

Silicietos

Carbonetos

Metais refractarios
Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Nitreto de boro

Carbonetos

Tungsténio

Misturas destes (4)
Camadas dieléctricas (15)
Nitreto de boro

Camadas dieléctricas (15)

Boretos
Camadas dieléctricas (15)
Berilio

Camadas dieléctricas (15)
Carbono diamante (17)

Aluminetos
Silicietos
Oxidos
Carbonetos
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Processo de revestimento(1)

G.Implantag3o i6nica

QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO

2. Substrato

Agos para rolamentos para
altas temperaturas

Ligas de titanio (13)

Berilio ¢ ligas de berilio

Carboneto de tungsténio
cementado (16)

Revestimento resultante

Incorporagio de crémio, tantalo ou
nidbio

Boretos
Nitretos

Boretos

Carbonetos
Nitretos
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10.

QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO - NOTAS

A designag@o "processo de revestimento" abrange quer o revestimento original, quer a reparago ou
renovagdo do revestimento.

A designag3o "revestimento de alumineto ligado" abrange os revestimentos executados numa tinica ou
em virias fases, no decorrer das quais sdo depositados um ou mais elementos, antes ou durante a
aplicagio do revestimento de alumineto, ainda que esses elementos sejam depositados por outro
processo de revestimento. Contudo, esta designago nio abrange os aluminetos ligados obtidos por
sucessivos processos de cementagdo em caixa numa s6 fase.

A designagdo revestimento de "alumineto modificado por metais nobres" abrange os revestimentos
executados em virias fases, no decorrer das quais o ou os metais nobres sao depositados por outro
processo de revestimento antes da aplicagdo do revestimento de alumineto.

A designag3o "misturas destes" abrange os materiais infiltrados, as composic;ﬁes graduadas, as
co-deposigdes e os depdsitos de camadas multxplas obtidos por um ou vérios dos processos de
revestimento enumerados no quadro.

"MCrAlIX" designa as ligas de revestimento; M representacobalto, ferro, niquel ou combinagdes destes

elementos e X representa hafnio, itrio, silicio ou tantalo, em qualquer quantidade, ou outras

incorporagdes intencionais que representem mais de 0,01%, em peso, em proporgdes e combinagSes

diversas, excepto:

a. Revestimentos de CoCrAlY com menos de 22%, em peso, de cromio, menos de 7%, em peso,
de aluminio e menos de 2%, em peso, de itrio;

b. Revestimentos de CoCrAlY com 22% a 24%, em peso, de cromio, 10% a 12%, em massa, de

aluminio e 0,5% a 0,7%, em peso, de itrio; ou
c. Revestimentos de NiCrAlY com 21% a 23%, em peso, de crémio, 10% a 12%, em massa, de
aluminio e 0,9% a 1,1%, em peso, de itrio;

A designag@o "ligas de aluminio" abrange as ligas com tensdo de rotura a trac¢&o igual ou superior a
190 MPa, medida a 293 K (20°C).

A designag#o "ago resistente a corroséo” abrange os agos da série 300 do AISI (American Iron and Steel
Institute) ou os agos correspondentes a normas nacionais equivalentes.

~ A designagio "metais refractarios ¢ ligas" abrange os seguintes metais e respectivas ligas: niébio,

molibdénio, tungsténio e tintalo.

A designago "materiais para janelas de sensores" abrange os seguintes materiais: alumina, silicio,
germanio, sulfureto de zinco, selenieto de zinco, arsenieto de galio, diamante, fosforeto de galio, safira e
os seguintes halogenetos metalicos: no que se refere a materiais para janelas de sensores com mais de
40 mm de didmetro, fluoreto de zircénio e fluoreto de de hafnio.

A "tecnologia" para a cementagfo em caixa numa s6 fase de perfis aerodindmicos macigos ndo é
abrangida pela categoria 2.
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QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO - NOTAS

A designagdo "polimeros” abrange os seguintes polimeros: poliimidas, poliésteres, polissulfuretos,
policarbonatos e poliuretanos.

A designagdo "zircénio modificado” abrange os zircénios em que tenham sido incorporados outros
éxidos metalicos (por exemplo, oxidos de célcio, de magnésio, de itrio, de hafnio, de terras raras), para
estabilizar determinadas fases cristalograficas e composigdes de fases. Ndo sdo abrangidos os
revestimentos de zirconio, modificados com 6xidos de célcio ou de magnésio por mistura ou fusdo, que
sirvam de barreira térmica.

A designagio "ligas de titdnio" abrange apenas as ligas utilizadas na inddstriaaeroespacial com tensdo
de rotura 4 tracgdo igual ou superior a 900 MPa, medida a 293 K (20°C).

A designagdo "vidros de pequena dilatagio" abrange os vidros de coeficiente de dilatagdo térmica igual
ou inferior a 1 x 10”7 K™, medido a 293 K (20°C).

As "camadas dieléctricas" sdo revestimentos constituidos por varias camadas de materiais isolantes,
utilizando-se as propriedades de interferéncia de um conjunto de materiais com indices de refracgdo
distintos para reflectir, transmitir ou absorver diferentes bandas de comprimento de onda. A designagdo’
"camadas dieléctricas" diz respeito a mais de 4 camadas dieléctricas ou camadas "compoésitas”
dieléctrico/metal.

A designagdo "carboneto de tungsténio cementado" ndo abrange os materiais para ferramertas de corte e
de enformagio quando se tratar de carboneto de tungsténio/(cobalto, niquel), carboneto de
titinio/(cobalto, niquel), carboneto de crémio/niquel—crémio e carboneto de crémio/niquel.

Nio é abrangida a "tecnologia" especialmente concebida para a deposigdo de carbono diamante sobre a
superficie dos objectos a seguir indicados:

cabegas e unidades de disco magnéticas, 6culos de policarbonato, equipamento para o fabrico de
objectos descartdveis, equipamento de padaria, valvulas para tomeiras, diafragmas actisticos para
altifalantes, pegas de motor de automéveis, ferramentas de corte, matrizes de perfurar ou de estampar,
lentes de alta qualidade destinadas a miquinas fotogréficas ou de filmar ou telescépios, equipamentos de
burética, microfones ou instrumentos médicos.

A designagdo "carboneto de silicio” n3o abrange os materiais para ferramentas de corte e de
enformagio.

Os materiais cerdmicos a que aqui se faz referéncia néo abrangem os materiais cerdmicos que
contenham, em peso, 5% ou mais de argila ou cimento, quer enquanto constituintes separados quer
combinados.
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QUADRO - TECNICAS DE DEPOSICAO - NOTAS TECNICAS

Aos processos enumerados na coluna 1 do quadro correspondem as seguintes definigdes:

a.

A deposigio em fase vapor por processo quimico (CVD) é um processo de revestimento por cobertura
ou por modificagio da superficie caracterizado pela deposi¢do de um metal, liga, material "comp6sito",
material dieléctrico ou material cerdmico num substrato aquecido. Os reagentes gasosos sdo
decompostos ou combinados na vizinhanga de um substrato, o que da lugar & deposi¢io do elemento,
liga ou material composto desejado nesse substrato. A energia necessaria para o processo de
decomposigo ou de reacgdo quimica podera ser fornecida pelo calor do préprio substrato, um plasma
de descarga luminescente ou uma irradiagdo "laser".

N.B.1 A designag@o "deposi¢do em fase vapor por processo quimico" abrange os seguintes
processos: deposigdo fora de caixa com fluxo de gés dirigido, CVD pulsante, deposigio
térmica com nucleagfo controlada (CNTD) e processos de deposi¢do em fase vapor por
processo quimico activados ou assistidos por plasma.

Z
w
)

O termo "caixa" designa um substrato imerso numa mistura de pds.

Os reagentes gasosos utilizados no processo fora de catxa sfo obtidos recorrendo s mesmas
reacgdes e parametros basicos utilizados no processo de cementagido em caixa, com a
excepsdo de que o substrato a revestir ndo estd em contacto com a mistura de p6s.

Z
ve)
w

A deposigdo em fase vapor por processo fisico com vaporizagao térmica (TE-PVD) é um processo de
revestimento por cobertura conduzido em cdmara de vacuo, a uma pressio inferior a 0,1 Pa,
caracterizado por se utilizar uma fonte de energia térmica para vaporizar o material de révestimento.
Este processo dé lugar & condensagdo, ou & deposigdo, das espécies vaporizadas sobre substratos
convenientemente posicionados.

A introdugdo de gases na camara de vacuo durante o processo de revestimento, para sintetizar
revestimentos compostos, constitui uma variante corrente do processo.

A utilizagio de feixes de ides ou de electrdes, ou de plasma, para activar ou assistir a deposi¢io do
revestimento constitui também uma modificagdo corrente desta técnica. E ainda possivel utilizar
instrumentos de controlo para medir as caracteristicas dpticas e a espessura dos revestimentos no
decurso destes processos.

A deposigio em fase vapor por processo fisico com vaporizagdo térmica (TE-PVD) abrange os
seguintes processos:

1. A deposigio em fase vapor por processo fisico com feixe de electrdes, na qual se utiliza um
feixe de electrdes para aquecer e vaporizar o material que ird constituir o revestimento;
2. A deposigdo em fase vapor por processo fisico com aquecimento por resisténcia assistida por

feixes de iGes, na qual se utilizam fontes de aquecimento por resisténcia eléctrica em associagfio
com o impacto de feixes de ides de forma a produzir um fluxo controlado e uniforme do
material vaporizado que ira constituir o revestimento;

3. A vaporizagdo por "laser", na qual se utilizam feixes "laser" continuos ou pulsantes para
aquecer o material que ira constituir o revestimento;
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Processos enumerados na coluna 1 do quadro (continuaggo):

b.

4. A deposigio por arco catédico, na qual se utiliza um catodo consumivel do material que ird
‘ constituir o revestimento e se produz uma descarga de arco na superficie, por contacto
momentineo de um disparador ligado a terra. A movimentag@o controlada do arco desgasta a
superficie do catodo, criando um plasma fortemente ionizado. O &nodo poderé ser um cone,
fixado na periferia do cdtodo com um isolador, ou a prépria cdmara. A polarizagdo do substrato
permite efectuar a deposigo em zonas fora da linha de visdo.
N.B.  Esta defini¢fo néo abrange a deposigdo por arco catédico ndo dirigido em substratos
n3o polarizados.

5. A metalizagio iénica é uma modificagdo especial do processo geral TE-PVD, na qual se utiliza
uma fonte de ides ou um plasma para ionizar a espécie a depositar e se aplica uma polariza¢do
negativa ao substrato, de modo a facilitar a extracg3o da espécie do plasma. A introdugdo de
espécies reactivas, a vaporizagdo de sélidos na cdmara onde decorre o processo € a utilizagio de
instrumentos de controlo para medir as caracteristicas opticas e a espessura dos revestimentos
no decurso do processo, constituem modificagdes correntes deste processo.

A cementagio em caixa € um processo de revestimento por modificagdo da superficie ou por cobertura,

no qual um substrato é imerso numa mistura de pés (caixa), da qual fazem parte:

1. Os p6s metalicos a depositar (em geral, de aluminio, crémio, silicio ou combinagGes destes);

2.  Um activador (normalmente um halogeneto); e

3. Um p6 inerte, quase sempre alumina.

O substrato e a mistura de pés sio introduzidos numa retorta, que € aquecida a uma temperatura
compreendida entre 1030 K (757°C) e 1375 K (1102°C) durante o tempo necessario para a deposigdo do
revestimento.

A pulverizagio por plasma é um processo de revestimento por cobertura no qual um canhio (magarico
pulverizador), que produz e controla um plasma, contém os materiais que irdo constituir o revestimento,
sob a forma de p6 ou de fio, procede & sua fusdo e projecta—os contra um substrato, onde se forma um
revestimento totalmente aderente. A pulverizagdo por plasma podera ser uma pulverizagdo por plasma a
baixa pressdo ou uma pulverizagio por plasma a grande velocidade.

N.B.1 Por baixa pressio, entende—se uma pressdo inferior & pressdo atmosférica ambiente.

N.B.2 Por grande velocidade, entende-se uma velocidade do gés 4 saida do canho superior a 750 m/s,
calculada a 293 K (20°C) para uma presséo de 0,1 MPa.

A deposigio de barbotina € um processo de revestimento por modificago da superficie ou por
cobertura, no qual um pé metélico ou cerdmico com um ligante organico, em suspenséo num liquido, ¢
aplicado a um substrato por pulverizago, imers3o ou pintura. Depois de seco ao ar ou num forno, o
conjunto é submetido a um tratamento térmico, a fim de se obter o revestimento pretendido.
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Processos enumerados na coluna 1 do quadro (continuagZo):

f. A deposigao por pulverizagdo catédica € um processo de revestimento por cobertura baseado num
fendmeno de transferéncia de quantidade de movimento, no qual ides positivos s3o acelerados por um
campo eléctrico até a superficie de um alvo (do material que ird constituir o revestimento). A energia
cinética dos i6es que chocam com o alvo ¢ suficiente para libertar atomos da sua superficie, indo estes
depositar-se num substrato convenientemente posicionado.

N.B. 1 O quadro diz respeito, unicamente, a deposigdo por pulverizagio catédica com triodo, com
magnetrdo ou reactiva, utilizadas para aumentar a aderéncia do revestimento e a velocidade de
deposi¢do, e a deposigio por pulverizagdo catddica intensificada porradiofrequéncia (RF),
utilizada para permitir a vaporiza¢do de materiais de revestimento ndo metalicos.

N.B.2 Paraactivar a deposigdo podem ser utilizados feixes idnicos de baixa energia (inferior a 5
keV).

g. A implantag@o idnica € um processo de revestimento por modificagdo da superficie, no qual o
elemento a ligar é ionizado, acelerado num gradiente de potencial e implantado na zona superficial
do substrato. Esta definigo abrange processos em que a implantag@o idnica seja concomitante com

uma deposi¢do em fase vapor por processo fisica com feixe de electrdes ou com uma pulverizagio
catodica. -
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CATEGORIA 3 - ELECTRONICA

3A ' Sistemas, equipamentos e componentes

Nota 1:

Nota 2:

O estatuto dos equipamentos e componentes referidos em 34001 ou 34002; com
excepgdo dos referidos em 34001.a.3. a 34001.a.10. ou 34001.a.12., de concepgdo
especial ou que tenham as mesmas caracteristicas funcionais que outros
equipamentos ¢ determinado pelo estatuto destes ultimos.

O estatuto dos circuitos integrados referidos em 34001.a.3. a 34001.a.9.

ou 34001.a.12., concebidos ou programados de forma inalterdvel para uma fung¢do

especifica para outros equipamentos, é determinado pelo estatuto dos outros

equipamentos.

N.B.: Caso o fabricante ou requerente ndo possa determinar o estatuto dos outros

equipamentos, o estatuto dos circuitos integrados é determinado em 34001.a.3.
a 34001.a.9. e em 34001.a.12.
Caso o circuito integrado seja "microcircuitos microcomputadores"” ou
microcircuitos microcontroladores a base de silicio referidos em 34001.a.3.
com um comprimento de palavra dos operandos (dados) de 8 bits-ou inferior, o
estatuto do circuito integrado é determinado em 34001.a.3.

3A001 Componentes electrénicos:

a. Circuitos integrados de uso geral:

Nota I: O estatuto das bolachas (acabadas ou ndo acabadas), nas quais tenha sido

determinada a fungdo, serd avaliada em fungdo dos pardmetros apresentados
em 34001.a.

Nota 2. Nos circuitos integrados estdo incluidos os seguintes tipos:

"Circuitos integrados monoliticos";

“Circuitos integrados hibridos";

"Circuitos integrados multipastilhas";

"Circuitos integrados do tipo pelicula”, incluindo circuitos integrados de
silicio sobre safira; ‘

"Circuitos integrados dpticos”.

Circuitos integrados construidos ou classificados como reforgados contra radiagdes,
capazes de suportar o seguinte:

a. uma dose total de 5 X 10° Gy (silicio) ou superior; ou

b., uma taxa de aumento da dose de 5x10° Gy (silicio)/s ou superior;

"Microcircuitos microprocessadores”, "microcircuitos microcomputadores”,
microcircuitos microcontroladores, circuitos integrados de meméria fabricados a partir
de um semi-condutor composto, conversores analogico-digitais, conversores
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digital-analdgicos, "circuitos integrados opticos" ouelectro-opticos para
"processamento de sinais", matrizes de portas de campo programéveis, matrizes 18gicas
de campo programaveis, circuitos integrados de redes neuronais, circuitos integrados
por encomenda (custom) cuja fungdo é desconhecida ou que serdo utilizados em
equipamentos cujo estatuto é desconhecido, processadores de transformagdo de Fourier
rapida (TFR), memdrias programaveis apagaveis electronicamente somente para leitura
(EEPROM), memérias instantaneas ou memorias estaticas de acesso aleatdrio
(SRAM),com uma das seguintes caracteristicas:

a. Classificados como aptos a funcionar a uma temperatura ambiente superior
a 398 K(125°C);

b. . Classificados como aptos a funcionar a uma temperatura ambiente inferior
a 218 K(55°C); ou

c. Classificados como aptos a funcionar em toda a gama de temperaturas

ambientes de 218 K (-55°C) a 398 K (125°C),

Nota: 34001.a.2. ndo abrange circuitos integrados destinados a aplicagées em

automoveis civis ou comboios dos caminhos de ferro.

"Microcircuitos microprocessadores”, "microcircuitos microcomputadores” e

microcircuitos microcontroladores que possuam uma das seguintes caracteristicas:

Nota: 3A4001.a.3. inclui processadores digitais de sinais, processadores matriciais

digitais e coprocessadores digitais.

a. Um "desempenho tedrico composto” (CTP) de 260 milhdes de operagées tedricas
por segundo (Mtops) ou superior e uma unidade aritmética e logica com um
acesso de largura igual ou superior a 32 bits;

b.. Fabricados a partir de um semicondutor composto e que funciona com uma
frequéncia de relogio superior a 40 MHz, ou

¢. Mais do que um barramento de dados ou de instrugées ou porta de comunicacdo
série para interliga¢do externa num processador paralelo com um débito de
transferéncia superior a 2,5 Mbyte/s;

Circuitos integrados de meméria fabricados a partir de um semicondutor composto;

Circuitos integrados conversores analdgico-digitais e digital-analégicos:

a. Conversores analogico-digitais com uma das seguintes caracteristicas:
1. Resolugdo igual ou superior a 8 bits, mas inferior a 12 bits, com um
tempo total de conversdo em resolu¢@o maxima inferior a 10ns;
2. Resolugdo de 12 bits, com um tempo total de conversdo em resolugdo
maxima inferior a 200 ns; ou
3. Resolugdo superior a 12 bits, com um tempo total de conversio em
resolugdo maxima inferior a 2 ps; -
b. Conversores digital-analdgicos com uma resolugao igual ou superior a 12 bits

€ um "tempo de estabilizagio" inferior a 10ns;

"Circuitos integrados opticos" ou electro-Gpticos para "processamento de sinais" com
todas as caracteristicas seguintes:

a. Um ou mais diodos "laser" internos;
b. Um ou mais elementos internos detectores de luz; e
c. Guias de ondas dpticas;

Matrizes de portas de campo programaveis com uma das seguintes caracteristicas:

a. Um namero equivalente de portas 16gicas utilizaveis superior a 30000 (portas
légicas de duas entradas); ou

b. Um "tempo de propagagdo por porta 16gica elementar” tipico inferior a 0,4ns;
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3A001 a. continuagao

8.

Matrizes logicas de campo programaveis com uma das seguintes caracteristicas:

a.  Um nimero equivalente de portas légicas utilizdveis superior a30 000 (portas
légicas de duas entradas); ou

b. Uma frequéncia de comutagdo superior a 133 Mhz;

9. Circuitos integrados de redes neuronais;

10. Circuitos integrados por encomenda (custom) cuja funggo é desconhecida ou que
serdo utilizados em equipamentos cujo estatuto o fabricante desconhece, com uma das
seguintes caracteristicas:

a. Mais de 208 terminais; )

b. Um "tempo de propagag@o por porta légica elementar" tipico inferior a 0,35 ns;
ou .

c.  Uma frequéncia de funcionamento superior a 3 GHz;

1. Circuitos integrados digitais, com excepgao dos referidos em 3A001.a.3. a
3A001.a.10. e 3A001.a.12., fabricados a partir de um semicondutor composto e com
uma das seguintes caracteristicas:

a. Um niimero equivalente de portas 16gicas superior a 3 000 (portas logicas de .
duas entradas); ou
b.  Uma frequéncia de comutag@o superior a 1,2 GHz;.

12. Processadores de transformagdo de Fourief rapida (TFR) com uma das seguintes

caracteristicas: _
a. Tempo de execugdo nominal de uma TFR complexa de 1024 pontos inferior
alms;
b. = Tempo de execugdo nominal de uma TFR complexa de N pontos, excluindo
1024 pontos, inferior a N log, N/10240 ms, em que N € o niimero de pontos; ou
c. Um débito de "borboleta" superior a 5,12 MHz.
b.  Componentes de micro-ondas ou de ondas milimétricas:

L.

Catodos e valvulas electronicas de vazio:

* Nota: 34001.b.1. ndo abrange as valvulas concebidas ou classificadas como aptas

para funcionar nas bandas atribuidas pela UIT em frequéncias ndo superiores
a3l GHz.

a. Vélvulas de onda progressiva, onda pulsada ou continua:
1. Que funcionam a frequéncias superiores a 31 GHz;
2. Que tém um elemento para aquecimento do catodo com um tempo de
arranque para a poténcia RF nominal inferior a 3 segundos;
3. Valwvulas de cavidades acopladas ou seus derivados, com uma "largura
de banda instantanea" superior a 7% ou uma poténcia de pico superior a
2,5 kw;
4, Valvulas de hélice, ou seus derivados, com uma das seguintes
caracteristicas:
a. "Largura de banda instantanea" superior a meia oitava e produto
da poténcia média, (expressa em kW) pela frequéncia, (expressa
em GHz) superior a 0,5;
b. - "Largura de banda instantinea" igual ou inferior a meia oitava e
produto da poténcia média, (expressa em kW) pela frequéncia
(expressa em GHz) superior a 1; ou
c. Serem "qualificadas para uso espacial";

b.  Valvulas amplificadoras de campo cruzado com ganho superior a 17 dB;
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c. Catodos impregnados para valvulas electrénicas com uma das seguintes
caracteristicas:
1. Um tempo de arranque para a emisséo nominal inferior a 3 segundos;
ou
2. Produzirem uma densidade de corrente em emissio continua nas
condi¢Ges nominais de funcionamento superior a 5 A/cn?;
2. Circuitos integrados ou mddulos de micro-ondas com as seguintes caracteristicas:
a. contenham" circuitos integrados monoliticos" e
b. operem em frequéncias de funcionamento superiores a 3 GHz;
Nota: O ponto 34001.b.2. ndo abrange circuitos ou médulos para equipamentos
concebidos ou classificados como aptos para funcionamento nas bandas
. atribuidas pela UIT em frequéncias ndo superiores a 31 GHz.

3. Transistores de micro-ondas classificados como aptos para funcionamento a
frequéncias superiores a 31 GHz;

4. Amplificadores de micro-ondas de estado sélido:

a. Que funcionam a frequéncias superiores a 10,5 GHz e com uma "largura de
banda instantanea" superior a meia oitava;
b. © Que funcionam a frequéncias superioresa 31 GHz;

5. Filtros passa-banda ou corta-banda sintonizaveis electrénica ou magneticamente com
mais de 5 ressoadores sintonizaveis capazes de sintoniza¢io numa banda de
frequéncias 1,5:1 (fax/frmin) €m menos de 10 ps, com uma das seguintes caracteristicas:
a. Largura da banda passante superior a 0,5 % da frequéncia central; ou
b. Largura da banda suprimida inferior a 0,5 % da frequéncia central;

6. Montagens de micro-ondas capazes de funcionar a frequéncias superiores a 31 GHz;

7. Misturadores e conversores concebidos para alargar a gama de frequéncias dos
equipamentos referidos em 3A002.c., 3A002.¢. ou 3A002.£. para além dos limites ai
indicados;

8. Amplificadores de poténcia de micro-ondas que contenham valvulas enumeradas em
3A001.b. e com todas as seguintes caracteristicas:

a. Frequéncias de funcionamento superiores a 3 GHz;
b. Densidade média da potenma de saida superior a 80 W/kg; e
C. Volume inferior a 400 cn’;
Nota: 3A4001.b.8. ndo abrange o equipamento concebido ou classificado como apto
para funcionamento nas bandas atribuidas pela UIT.
c. Dispositivos de ondas actsticas e componentes especialmente concebidos para os mesmos:

1. Dispositivos de ondas actisticas superficiais e de ondas acusticas de superficie deslizante
(carga superficial) (ou seja, dispositivos de "processamento de sinais" que utilizam ondas
elasticas em materiais), com uma das seguintes caracteristicas:

a. Frequéncia portadora supcnor a2,5 GHz;
b. Frequéncia portadora superior a 1 GHz, mas nio a 2,5 GHz e com uma das seguintes

caracteristicas:
1. Rejei¢do dos 16bulos laterais de frequéncia superior a 55 dB;
2. Produto do tempo de atraso maximo pela largura da banda (tempo em use

largura de banda em MHz) superior a 100;
3. Largura da banda superior a 250 Mhz; ou
4.-  Atraso dispersivo superior a 10 ps; ou
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C.

continuagio

C. Frequéncia portadora igual ou inferior a 1 GHz e com uma das seguintes
caracteristicas:
1. Produto do tempo de atraso maximo pela largura da banda (tempo em
us e largura de banda em MHz) superior a 100;
2. Atraso dispersivo superior a 10 ps; ou
3. Rejei¢do dos 16bulos laterais de frequéncia superior a 55 dB e largura
da banda superior a 50 MHz;

Dispositivos de ondas acusticas volumétricas (ou seja, dispositivos de "processamento
de sinais" que utilizam ondas elasticas) que permitem processamento directo de sinais
a frequéncias superiores a 1 GHz;

Dispositivos acustico-6pticos de "processamento de sinais" que utilizam a interac¢éo
de ondas actsticas (onda volumétrica ou onda superficial) e ondas de luz que
permitem o processamento directo de sinais ou imagens, incluindo analise espectral,
correlagio ou convolugio;

Dispositivos ou circuitos electrénicos que contém componentes fabricados a partir de
materiais "supercondutores” especialmente concebidos para funcionamento a temperaturas
inferiores & "temperatura critica" de pelo menos um dos constituintes "supercondutores”,
com uma das seguintes caracteristicas:

1.

Amplificagdo electromagnética:

a. A frequéncias iguais ou inferiores a 31 GHz com um nivel de ruido inferior a
0,5 dB; ou

b. A frequéncias superiores a 31 GHz;

Comutagdo de corrente para circuitos digitais que utilizam portas 16gicas

"supercondutoras" com um produto do tempo de propagag@o por porta logica (em

segundos) pela dissipagdo de poténcia por porta légica (em watts) inferior a 10" J; 0u

Seleccio de frequéncias em todas as frequéncias com utilizagdo de circuitos

ressonantes com valores de Q superiores a 10000;

Dispositivos de alta energia:

1.

Baterias e matrizes fotovoltaicas:

Nota: 34001.e.1. ndo abrange baterias com volume igual ou inferior a 27 cnt’ (p. ex.,
pilhas C normais ou baterias R14).

a.  Pilhas e baterias priméarias com uma densidade de energia superior a 480
Wh/kg classificadas como aptas para funcionamento na gama de temperaturas
de menos de 243 K (-30°C ) a mais de 343 K (70°C);

b.  Pilhas e baterias recarregiveis com uma densidade de energia superior a
150 Wh/kg apés 75 ciclos de carga/descarga a uma corrente de descarga igual a
C/5 horas (sendo C a capacidade nominal em ampere-hora) quando funcionam
na gama de temperaturas de menos de 253 K (-20°C®) a mais de 333 K (60°C);

Nota técnica:

A “densidade de energia” é obtida multiplicando a poténcia média em watts (tensdo

média em volts vezes corrente média em ampéres) pela duragdo, em horas, da

descarga a 75% da tensdo em circuito aberto e dividindo o resultado pela massa total
da pilha (ou bateria) em kg.

c. Matrizes fotovoltaicas "qualificadas para uso espacnal" e reforgadas contra
radiages com uma poténcia especifica superior a 160 W/nt e uma
temperatura de funcionamento de 301 K (28°C) sob uma iluminagéo de
tungstemo a2800K (2,527°C) de 1 kW/m;
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3A001 e - continuagdo

2.  Condensadores de armazenamento de alta energia:

N.B.: VER TAMBEM 3A201.a.

a. Condensadores com um ritmo de repetigdo inferior a 10 Hz (condensadores

monodisparo) com todas as caracteristicas seguintes):
1.  Tensio nominal igual ou superior a 5 kV;
2.  Densidade da energia igual ou superior a 250 J/kg; e
3. Energia total igual ou superior a 25kJ;
b. Condensadores com um ritmo de repeti¢fo igual ou superior a 10 Hz
(condensadores de repeti¢do) com todas as caracteristicas seguintes:
1.  Tensdo nominal igual ou superior a 5 kV;
2 Densidade de energia igual ou superior a 50 J/kg;
3. Energia total igual ou superiora 100 J; e
4 Vida em ciclos carga/descarga igual ou superior a 10000;

3.  Electroimanes ou solendides "supercondutores" especialmente concebidos para
uma carga ou descarga completa em menos de 1 segundo com todas as seguintes
caracteristicas:

N.B.: VER TAMBEM 3A201.b. - :

Nota: 3A4001.e.3. ndo abrange electroimanes ou solendides "supercondutores"
especialmente concebidos para equipamento médico de imagem por
ressondncia magnética (MRI).

a. Energia fornecida durante a descarga superior a 10 kI no primeiro segundo;

b.  Diametro interior dos enrolamentos que transportam a corrente superior a 250
mm; e

c. Previstos para uma indugio magnética superior a 8 T ou uma "densidade total
de corrente” no enrolamento superior a 300 A/mmz;

f.. Codificadores de posigdo absoluta de eixos com entrada rotativa, com uma das seguintes

caracteristicas:

1. Resolugdo melhor que uma parte em 2650000 (resolug@o de 18 bits) em toda escala;
ou :

2. Precisdo melhor que 2,5 segundos de arco.

3A002 Equipamentos electronicos de uso geral:

a. Equipamentos de registo e bandas de ensaio especialmente concebidas para os mesmos:

1.

Gravadores de banda magnética com instrumentagZo analdgica, incluindo os que
permitem a gravagdo de sinais digitais (p. ex., através de um médulo de registo digital de
alta densidade (HDDR)), com uma das seguintes caracteristicas:

a.
b.

Nota:

Largura de banda superior a 4 MHz por canal electrénico ou pista;

Largura de banda superior a 2 MHz por canal electrénico ou pista € com mais
de 42 pistas; ou

Erro de deslocamento temporal (de base), medido de acordo com os
documentos aplicaveis do IRIG ou da EIA, inferior a 0,1 ps;

Os gravadores analdgicos de banda magnética especialmente concebidos para
gravagdes civis ndo sdo considerados gravadores de banda com
instrumentagdo.
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3A002 a. continuagio

2. Gravadores video digitais de banda magnética com um débito maximo de transferéncia
na interface digital superior a 360 Mbit/s;

Nota: 34002.a.2. ndo abrange os gravadores video digitais de banda magnética
especialmente concebidos para gravagoes televisivas que utilizam um formato
de sinal, que pode incluir um formato de sinal comprimido, normalizado ou
recomendado pela UIT, pela CEI, pela SECT, pela UER ou pelo IEEE para
aplicagdes civis de televisdo.

3. Gravadores de dados de banda magnética com instrumentacio digital que utilizam
técnicas de varrimento helicoidal ou técnicas de cabegas fixas, com uma das seguintes
caracteristicas:

a. Débito maximo de transferéncia na interface digital superior a 175 Mbit/s; ou

b.  Serem "qualificados para uso espacial”;

Nota:  3A002.a.3. ndo abrange gravadores de banda magnética analdgicos
equipados com electrénica de conversdo HDDR e configurados para registar
apenas dados digitais.

4,  Equipamentos, com um débito méximo de transferéncia na interface digital superior a
175 Mbit/s, concebidos para converter gravadores video digitais de banda magnética
em gravadores de dados com instrumentago digital;

5. Digitalizadores de onda e gravadores de fendmenos transitérios com as seguintes
caracteristicas:
a. Frequéncias de digitalizagZo iguais ou superiores a 200 milhdes de amostras

por segundo e uma resoluggo igual ou superior a 10 bits; €

b. Débito continuo igual ou superior a 2 Gblt/s
Nota Técnica:
Para os instrumentos com uma arquitectura de barramentos em paralelo, o débito
continuo é o produto do débito mais elevado de palavras pelo nimero de bits de uma
palavra.
"Débito continuo" é o débito de dados mais elevado que o instrumento pode passar a um
dispositivo de memdria de massa sem perda de qualquer informagdo, suportando
simultaneamente a frequéncia de amostragem e a conversdo analdgico—digital;

b. "Montagens electrénicas” "sintetizadoras de frequéncias” com um "tempo de comuta¢®d de
frequéncia” de uma sequéncia seleccionada para outra inferior a 1ms;

;

c. "Analisadores de sinais": ,
1. " Analisadores de sinais" capazes de analisar frequéncias superiores a 31 GHz;
2. " Analisadores de sinais dinimicos" com uma "largura de banda em temjo real" superior
a 25,6 kHz;
Nota:  34002.c.2. ndo abrange os analtsadores de sinais dindmicos" que utilizam

apenas filtros de largura de banda de percentagem constante, (também
conhecidos por filtros de oitava ou fracgdo de oitava).

d.  Geradores de sinais-de frequéncia sintetizada que produzem frequéncias de saida, cuja precisdo
e estabilidade a curto e longo prazos sio controladas, derivadas ou impostas pela frequéncia
~ interna principal, com uma das seguintes caracteristicas:
1. Frequéncia sintetizada maxima superior a 31 GHz;
2. "Tempo de comutagdo de frequéncia" de uma frequéncia seleccionada para outra inferior
a1l ms;ou
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3A002 d.

continuagio

3. Ruido de fase de banda lateral tinica (SSB) melhor que -(126 + 20 log;oF -20 log,,f),
expresso em dBc/Hz, sendo F a diferenga em relagfio a frequéncia de funcionamento em
Hz e f a frequéncia de funcionamento em MHz;

Nota: 34002.d. ndo abrange equipamentos em que a frequéncia de saida é obtida pela adi¢do
ou subtracg¢do de duas ou mais frequéncias de osciladores de cristal, ou por uma adi¢do
ou subtracgdo seguida de uma multiplicagdo do resultado.

Analisadores de rede com uma frequéncia maxima de funcionamento superior a40 GHz;

Receptores de ensaio de micro-ondas com as seguintes caracteristicas:
1. Frequéncia mixima de funcionamento superior a 40 GHz; e
2.  Com capacidade de medigdo simultinea de amplitude e fase;

Padrdes atdmicos de frequéncia com uma das seguintes caracteristicas:

1.  Estabilidade a longo prazo (envelhecimento) inferior a (melhor que) 1 x 10"!/més; ou
2 Serem "qualificados para uso espacial”

Nota: 34002.g.1 ndo abrange padroes de rubidio ndo "qualificados para uso espacial".

3A101 Equipamentos, dispositivos e componentes electrénicos, excepto os referidos em3A001:

a.

Conversores analdgico-digitais, utilizdveis em "misseis", concebidos para responder a
especificagdes militares relativas a equipamentos robustecidos;

Aceleradores capazes de fornecer uma radiagdo electromagnética produzida por radiagdo de
travagem (bremsstrahlung) a partir de electrdes acelerados com uma energia igual ou superior a
2 MeV e sistemas que contém estes aceleradores.

Nota: 34101.b. acima ndo abrange equipamentos especialmente concebidos para fins médicos.

3A201 Componentes electronicos, excepto os referidos em 3A001:

a.

Condensadores com um dos seguintes conjuntos de caracteristicas:

1. a. Tens3o nominal superior a 1,4 kV;
b. Armazenamento de energia superior a 10J;
c. Capacidade superior a 0,5 pF;
d. Indutancia série inferior a 50 nH; ou
2. a Tens#o nominal superior a 750 V;
b. Capacidade superior a 0,25 pF;

c. Induténcia série inferior a 10 nH;
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3A201 ~ continuagio
b. Electroimanes solenoidais supercondutores, com as seguintes caracteristicas:

1. Capazes de criar campos magnéticos superiores a 2 T,

2. Relagdo entre comprimento e didmetro interior superior a2;

3. Diametro interior superior a 300 mm; -

4, Campo magnético de uniformidade melhor que 1% na parte central que

abrange 50% do volume intemno.
Nota: 34201.b. ndo abrange imanes especialmente concebidos e exportados

"como componentes de" sistemas médicos de imageologia por
ressondncia nuclear magnética (NMR). A expressdo "como componente
de" ndo significa necessariamente uma componente fisica incluida no
mesmo envio. Sdo permitidos envios separados de diferentes fontes,
desde que os respectivos documentos de exportagdo especifiquem
claramente que os envios sdo feitos "como componentes dos" sistemas
de imageologia.

Geradores de raios X de reldmpago ou aceleradores de electrdes pulsados, com um dos

seguintes conjuntos de caracteristicas.

1.

Nota:

a. Uma energia electrénica de pico do acelerador igual ou superior a 500
keV mas inferior a 25 MeV

b.  Um “coeficiente de mérito” (K) igual ou superior a 0,25;

a.  Uma energia electrénica de pico do acelerador igual ou superior a 25
MeV; - .

b.  Um "energia de pico" superior a SOMW;
34201.C. ndo abrange os aceleradores que sGo componentes de
dispositivos concebidos para fins que ndo abrangem feixes electrénicos
ou radiacdo de raios X (microscopia electronica, por exemplo) nem os
concebidos para fins médicos: :

Notas técnicas:

L

O “coeficiente de mérito” K é definido como:
K = 1LiIOCV®Q
V é a energia electrénica de pico em milhdes de electrdes-volt.

Caso a duracdo do impulso do feixe do acelerador seja inferior ou igual a um
15, Q é a carga acelerada total em coulombs. Se a duragdo do impulso do feixe
do acelerador for superior a um s, Q é a carga acelerada mdxima em um L.

O = integral de i em ordem a t, ao longo do menor de dois intervalos de tempo:
um us ou a duragdo do impulso do feixe (Q = O idt), em que i é a corrente do
feixe em amperes e t é o tempo em segundos).

"Energia de pico" = (potencial de pico em volts) x (corrente de pico do feixe
em amperes). ,

- Em mdquinas baseadas em cavidades de acelera¢do de micro-ondas, a

duragdo do impulso do feixe é o menor de dois intervalos de tempo.1 yus ou a
duragdo do pacote de feixes resultante de um impulso modulador de
micro-ondas.

Em maquinas baseadas em cavidades de aceleragdo de micro-ondas, a
corrente de pico do feixe é a corrente média durante o tempo em que existe um
pacote de feixes.
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3A225 Modificadores de frequéncia ou geradores, excepto os referidos em 0B001.b.13., com as seguintes
caracteristicas:
a. Saida multifdsica capaz de fornecer uma poténcia igual ou superior a 40 W;
b. Funcionamento na gama de frequéncias de 600 a 2000 Hz;
c. Distorg&o harménica total melhor (inferior) que 10 %;e
d. Controlo de frequéncia melhor que (inferior a) 0,1 %.
Notas técnicas: ‘
Os modificadores de frequéncia em 34225 sdo igualmente conhecidos por conversores e inversores.
3A226 Fontes de alimentag8o de corrente continua de elevada poténcia, ndo incluidas em 0B001.j.6., com as
duas caracteristicas seguintes:
a. Capazes de produzir continuamente, durante um periodo de 8 horas, uma tensfo igual ou
superior a 100 V com uma corrente de saida igual ou superior a 500 A;
b. Estabilidade de corrente ou tensdo melhor que 0,1 %, durante um periodo de 8 horas.
3A227 Fontes de alimentagdo de corrente continua de alta tens3o, ndo incluidas em 0B001.j.5., com as duas
caracteristicas seguintes: B
a. Capazes de produzir continuamente, durante um periodo de 8 horas, uma tensio igual ou
superior a 20 kV com uma corrente de saida igual ou superior a 1 A;
b. Estabilidade de corrente ou tensio melhor que 0,1 %, durante um perbdo de 8 horas.
3A228 Dispositivos de comutagio:

a. Vilvulas de catodo frio, cheias ou ndo com gés, que funcionam como espinterometros, com as
seguintes caracteristicas: ‘
1. Trés ou mais eléctrodos;
2. Tens3o anddica nominal de pico igual ou superior a 2.5 kV;
3. Corrente anddica nominal de pico igual ou superior a 100 A;
4. Tempo de atraso no anodo igual ou inferior a 10 ps.
Nota:  3A228 inclui valvulas de gas kryton e valvulas de vacuo sprytron

b.  Espinterémetros controlados por impulso com as duas caracteristicas seguintes:
1.  Tempo de atraso no anodo igual ou inferior a 15 ps;
2. Uma corrente nominal de pico igual ou superior a 500 A;

c. Moédulos ou montagens com uma fungio de comutagio rapida, com as seguintes caracteristicas:
1. TensZo anddica nominal de pico superior a 2 kV;
2. Corrente anddica nominal de pico igual ou superior a 500 A;e

3. Tempo de arranque igual ou inferior a 1 ps.
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3A229 Dispositivos de ignigdo e geradores de impulsos de elevada corrente equivalentes .
N.B.: VER TAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA

a. Dispositivos de igni¢do de detonadores explosivos concebidos para activar detonadores de
controlo multiplo referidos em 34232;

b. Geradores modulares de impulsos eléctricos (pulsadores), com as seguintes caracteristicas:

Concebidos para equipamentos portateis, méveis ou robustecidos;

Encerrados em caixas estanques a prova-de poeiras;

Capazes de fornecer a sua energia em menos de 15 ps;

Com uma corrente de saida superior a 100 A;

Com um “tempo de subida” inferior a 10 pusem cargas inferiores a 40 ohms

Sem dimens&es superiores a 254 mm,;

Com peso inferior a 25 kg; €

Especificados para utilizagio numa gama alargada de temperaturas (223K (-50°C)a 373K

(100°C)) ou especificados como aptos para aplicagdes acroespaciais.

Nota: 34229.b. abrange accionadores de ldmpadas de arco de xenon.

Nota técnica:

Em 34229.b.5, define-se "tempo de subida" como o intervalo de 10 % a 90% da amplitude da

corrente quando impulsiona cargas resistivas.

NN LN

3A230 Geradores de impulsos de alta velocidade com as duas caracteristicas seguintes:
a. Tensdo de saida superior a 6 V em cargas resistivas inferiores a 55 ohms, €
b. “Tempos de transi¢do de impulsos” inferiores a 500 ps.
Nota técnica: ‘
Em 34230, define-se “tempo de transig¢do de impulsos” como o intervalo de tempo que
corresponde a transicdo de 10% para 50% da amplitude da tensdo.

3A231 Sistemas geradores de neutrdes, incluindo véalvulas, com as duas caracteristicas seguintes:
a. Concebidos para funcionamento sem sistema de vacuo externo;
b. Que utilizam a aceleragdo electrostatica para induzir uma reacgdo nuclear tritiodeutério.

3A232 Detonadores sistemas de desencadeamento multipontos:
N.B.:. VERTAMBEM A LISTA DE MATERIAL DE GUERRA.

a. Detonadores explosivos controlados electricamente:
1. Ponte explosiva (EB);
2 Fio de ponte explosiva (EBW);
3. Percussor;
4 Iniciadores de folha fina explosiva (EFT);

b. Dispositivos que utilizam detonadores simples ou multiplos concebidos para o desencadeamento
quase simultineo de uma superficie explosiva maior que 5000 mm? a partir de um tnico sinal de
igni¢do, com um tempo de desencadeamento em toda a superficie inferior a 2,5 ps.
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3A232

3A233

3B

3B001

Continuacéo

Nota: 34232 ndo abrange detonadores que utilizam apenas explosivos primdrios, como azida de
chumbo.
Nota técnica:
Em 34232, os detonadores em causa utilizam um pequeno condutor eléctrico (ponte, fio de ponte
ou folha fina) que se vaporiza explosivamente quando percorrido por um impulso eléctrico rapido
de alta intensidade. Nos tipos desprovidos de percussor, o condutor explosivo dad inicio a uma
detonagdo quimica num material de contacto altamente explosivo como o PETN (tetranitrato de
pentaeritritol). Nos detonadores com percussor, a vaporiza¢@o explosiva do condutor eléctrico
acciona um "gatilho" ou percussor através de uma abertura e o impacto do percussor sobre um
explosivo dd inicio a uma detonag¢do quimica. O percussor é accionado, em alguns modelos, por
uma forga magnética. A expressdo "detonador de folha fina explosiva"” pode referir-se tanto a um
detonador EB como a um detonador com percussor. Além disso, € por vezes utilizado o termo
"desencadeador" em lugar de "detonador".

Espectrometros de massa, excepto os referidos em 0B002.g., capazes de medir iGes com uma massa
atémica igual ou superior a 230 u.m.a., com uma resolugdo melhor que duas partes em 230 e
respectivas fontes idnicas:

a. Espectrometros de massa de plasma com acoplamento por indugio (ICP/MS);
b. Espectrometros de massa de descarga luminescente (GDMS);
c. Espectrémetros de massa de ionizagdo térmica (TIMS),

d.  Espectrometros de massa de bombardeamento de electrSes que tém uma camara-fonte
construida, forrada ou revestida com materiais resistentes ao UF;

e.  Espectrémetros de massa de feixe molecular, com uma das seguintes caracteristicas:
1. Céimara-fonte construida, alinhada ou revestida com ago inoxidavel ou molibdénio e
equipada com uma camara de frio capaz de atingir uma temperatura igual ou inferior a
193 K (-80°C); ou
2. Camara-fonte construida, alinhada ou revestida com materiais resistentes ao UF;

f. Espectrémetros de massa equipados com uma fonte idnica de microfluorag¢do concebida
para actinideos ou fluoretos de actinideos.

Equipamentos de ensaio, de inspec¢iio e de producio

Equipamentos para fabrico de dispositivos ou materiais semicondutores e componentes e acessorios
especialmente concebidos para os mesmos:

a. Equipamentos com "controlo por programa residente" concebidos para crescimento
epitaxial:

1. Equipamentos capazes de produzir camadas cuja espessura apresenta uma
uniformidade melhor que +2,5% numa distancia igual ou superior a 75 mm;

2. Reactores de deposi¢do de organometélicos em fase vapor por processo quimico
(MOCVD) especialmente concebidos para o crescimento de cristais de
semicondutores compostos através de reac¢3o quimica entre materiais referidos em
3C003 ou 3C004;

3. Equipamentos de crescimento epitaxial através de feixe molecular que utilizam fontes
de gas ou sélidos.
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3B001 Continuagdo

b,

Equipamentos com "controlo por programa residente" concebidos para implantag3o iénica com
uma das seguintes caracteristicas:

1. Energia de feixe (tensdo de aceleragdo) superior a 1 MeV;

2. Especialmente concebidos e optimizados para funcionar numa energia de feixe (tensio
. de aceleragdo) inferior a 2 keV;

3. Capacidade de escrita directa; ou

4. Capazes de realizar a implantagdo de oxigénio com elevada energia num "substrato" de

material semicondutor aquecido;

Equipamentos de erosdo seca através de plasma anisotrépico com "controlo por programa
residente":
1. Equipamentos com funcionamento cassete-a-cassete e fecho de carga, com uma das
seguintes caracteristicas:
a. Confinamento magnético; ou
b. Ressonéncia electrdo-ciclotrdo (ECR);
2. Equipamentos especialmente concebidos para equipamentos referidos em 3B001.¢,
com uma das seguintes caracteristicas:
a. Confinamento magnético; ou -
b. ECR; N

Equipamentos CVD enriquecidos com plasma, com "controlo por programa residente":

1. Equipamentos com funcionamento cassete-a-cassete e fecho de carga, com uma das
seguintes caracteristicas:
a. Confinamento magnético; ou

b. ECR;
2. Equipamentos especialmente concebidos para equipamentos referidos em 3B001l.e. e

com uma das seguintes caracteristicas:
a. Confinamento magnético; ou
b. ECR;

Sistemas multicAmaras de tratamento central de bolachas com carregamento automatico €
"controlo por programa residente", com todas as seguintes caracteristicas:

1. Interfaces para entrada e saida de bolachas, aos quais podem ser ligadas mais de duas
unidades de equipamentos de tratamento de semicondutores; €
2. Concebidos para formar um sistema integrado em ambiente de vacuo para o tratamento

sequencial de muitiplas bolachas;
Nota: 3B001.e. ndo abrange sistemas robdticos de tratamento automdtico de bolachas ndo

concebidos para funcionar em ambiente de vdacuo.

Equipamentos litograficos com "controlo por programa residente":

1. Equipamentos com repeti¢do de alinhamento e exposigéo (avango em bolacha) ou
avango e varrimento (dispositivo de varrimento) para o processamento de bolachas
através de métodos de raios X ou foto-Opticos, com uma das seguintes caracteristicas:
a. Comprimento de onda da fonte de luz inferior a 350 nm; ou
b. Capazes de produzir um padrio com dimens3o de “trago minima resoltivel”

igual ou inferior a 0,5 pm;
Nota: A dimensdo de “trago minima resoliivel” é calculada pela seguinte
Sformula: -
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3B001 f Nota (continuag@o)

(comprimento de onda da fonte de luz de exposi¢do em um) x (factor K)

TMR = —
abertura numérica

em que o factor K=0,7
TMR=dimensado de trago minima resolivel.

- 2. Equipamentos especialmente concebidos para a realizagdo de méscaras ou para o
tratamento de dispositivos de semicondutores através de feixes de electrdes, ides ou
"laser" focados e reflectidos, com uma das seguintes caracteristicas:

a. Dimens@o de ponto inferior a 0,2 um;
b. Serem capazes de produzir um padrdo com uma dimens3o de trago inferior a 1
micrémetro; ou
c. Precisdo no revestimento melhor que £0,20 pm (3 sigma);
g. Mascaras e reticulos concebidos para circuitos integrados referidos em 3A001;
h. Mascaras multicamadas com uma camada de deslocamento de fase.

3B002 Equipamentos de ensaio com "controlo por programa residente" especialmente concebidos para o
ensaio de dispositivos de semicondutores, terminados ou ndo, € componentes e acessorios
especialmente concebidos para os mesmos:

a. Para ensaio dos parametros S de dispositivos com transistores a frequéncias superiores a 31
GHz;
b. Para ensaio de circuitos integrados capazes de realizar um ensaio funcional (tabela de verdade)

com uma frequéncia de padrdes superior a 60 MHz;
Nota: 3B002.b. ndo abrange equipamentos de ensaio especialmente concebidos para o

ensaio de:

1. "Montagens electrénicas"” ou uma categoria de "montagens electrénicas"
para aplicagées domésticas ou de lazer;

2. Componentes electrénicos, "montagens electronicas” ou circuitos integrados

ndo sujeitos a controlo.

c. Para o ensaio de circuitos integrados de micro-ondas a frequéncias superiores a 3 GHz;
Nota: 3B002.c. ndo abrange equipamentos de ensaio especialmente concebidos para o
ensaio de circuitos integrados de micro-ondas destinados a equipamentos concebidos
ou classificados como aptos para funcionamento nas bandas atribuidas pela UIT a
Jrequéncias ndo superiores a 31 GHz.

d. Sistemas de feixes de electrdes concebidos para funcionar com energia igual ou inferior a 3
keV, ou sistemas de feixes "laser", para teste sem contacto de dispositivos semicondutores
alimentados, com todas as seguintes caracteristicas:

1. Capacidade estroboscépica com anulaggo do feixe ou sincronizagio do detector; e
2. Espectrémetro de electrSes para medigdo de tensGes com uma resolugio inferior a
0,5V.

Nota:  3B002.d. ndo abrange microscépios de varrimento electrénico, excepto quando
especialmente concebidos e dotados de instrumentos para testes sem contacto de
dispositivos de semicondutores alimentados.
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3C Materiais

3C001 Materiais hétero-epitaxiais constituidos por um "substrato" com multiplas camadas sobrepostas obtidas
por crescimento epitaxial de:

a. Silicio;
b.  Germaénio; ou
c.  Compostos III/V de galio ou indio.

Nota técnica:

Os compostos III/V sdo produtos policristalinos ou monocristalinos bindrios ou complexos
constituidos por elementos dos grupos IlIA e VA da tabela de classificagdo periddica de
Mendeleiev (por ex., arsenieto de gadlio, arsenieto de aluminio e gdlio, fosforeto de indio).

3C002 Resinas fotossensiveis € "substratos" revestidos de resinas fotossensiveis submetidas a controlo:

a. Resinas fotossensiveis positivas concebidas para litografia de semicondutores especialmente
ajustadas para utilizagdo em comprimentos de onda inferiores a 350nm;

b. Todas as resinas concebidas para utilizagZo com feixes de electres-ou iGes, com uma
sensibilidade igual ou superior a 0,01 yucoloumb/mm?;

c. Todas as resinas fotossensiveis para utilizagéo com raios X com uma sensibilidade igual ou
melhor que 2,5 mJ/mm’;

d. Todas as resinas fotossensiveis optimizadas para as tecnologias de imagem em superficie,
incluindo resinas fotossensiveis “sililadas”.
Nota técnica:
As técnicas de “sililagdo”’ sdo definidas como processos que incluem a oxidagdo da superficie
da resina para melhorar o seu comportamento na revela¢do quer a humido quer a seco.

3C003 Compostos organo-inorganicos:

a. Compostos organo-metélicos de aluminio, galio ou indio, com um grau de pureza (noque
respeita ao elemento metalico) superior a 99,999%;

b. Compostos organicos de arsénio, antiménio ou fosforo com um grau de pureza (no que respeita
ao elemento inorganico) superior a 99,999%.

Nota: 3C003 abrange apenas compostos cujo elemento metalico, semimetdlico ou ndo metdlico esta
directamente ligado a dtomos de carbono da parte orgdnica da molécula.

3C004 Hidretos de fosforo, de arsénio ou de antiménio com um grau de pureza superior a 99,999%, mesmo
quando diluidos em gases inertes ou em hidrogénio. .
Nota: 3C004 ndo abrange hidretos 20% molar ou mais em gases inertes ou em hidrogénio.
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3D Suporte légico
3D001  "“Suportes logicos" especialmente concebidos para o "desenvolvimento" ou "produgdo" de
equipamentos referidos em 3A001.b. a 3A002.g ou 3B.
3D002 "Suportes logicos" especialmente concebidos para a "utilizagdo" & equipamentos com "controlo por
programa residente" referidos em 3B.
3D003  "Suportes légicos" de concepgio assistida por computador (CAD) para dispositivos de semicondutores
ou circuitos integrados, com uma das seguintes caracteristicas:
a. Regras de concepgao ou de verificagdo de circuitos;
b. Simulagio de circuitos fisicamente implantados; ou
c. “Simuladores de tratamento litografico” para a fase de desenho.
Nota técnica:
Um "simulador de tratamento litogrdfico” é um "suporte logico" utilizado na fase de desenho
para definir a sequéncia das etapas de litografia, erosdo e deposi¢do para a transposig¢do de
padrées de mdscaras em padrées topogrdficos especificos em materiais condutores, dieléctricos
ou semicondutores. :

Nota: 3D003 ndo abrange "suportes légicos" especialmente concebidos para inser¢do de esquemas,
simulagdo logica, colocagdo e ligagdo dos componentes, verificagdo do tragado ou banda de
geragdo de padrées.

NB.- Bibliotecas, atributos de desenho ou dados associados & concepgdo de dispositivos de
semicondutores ou circuitos integrados sdo considerados "tecnologia”.
3D101  "Suportes légicos" especialmente concebidos para a "utilizagio" de equipamentos referidos em
3A101b.
3E Tecnologia
3E001 "Tecnologia", na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" ou "produgio”

de equipamentos ou materiais referidos em 3A, 3B ou 3C;

Nota:  3E00I ndo abrange "tecnologia” para o "desenvolvimento" ou "produgdo” de:

a. Transistores de micro-ondas que funcionam a frequéncias inferiores a 31 GHz;

b. Circuitos integrados referidos em 34001.a.3 a 34001.a.12., com todas as seguintes
caracteristicas: ‘
1 Utilizarem tecnologia de 0,7 um ou mais, e
2. Ndo incorporarem "estruturas multicamadas”.

N.B.: Nanotab.2. a 3E001, a expressdo "estruturas multicamadas" ndo inclui
os dispositivos que incorporam um mdximo de duas camadas metdlicas
e duas camadas de polissilicios. o
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3E002

3E101

3E102

E3201

Outras "tecnologias" para o "desenvolvimento" ou "produgio” de:

a.  Dispositivos microelectrénicos de vacuo;

b.  Dispositivos de semicondutores com hétero-estrutura como transistores de elevada
mobilidade electrénica (HEMT), transistores hetero-bipolares (HBT), dispositivos de poc;os
quanticos ou de super-redes;

c Dispositivos electrénicos "supercondutores";

d. Substrato de peliculas de diamante para componentes electrénicos.

e. Substratos de silicio sobre isolador (SOI) para circuitos integrados, nos quais o 1solador éo
diéxido de silicio;

f. Substratos de carboneto de silicio para componentes electronicos

"Tecnologia", na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizagdo" de equipamentos ou
"suportes logicos" referidos em 3A001.a.1 ou 2, 3A101 ou 3D101. ’

"Tecnologia", na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" de "suportes
16gicos" referidos em 3D101.

"Tecnologia", na acepg@o da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizagdo" de equipamentos referidos
em 3A001.e.2,3A001.e.3, 3A201,3A225a 3A233.
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CATEGORIA 4 - COMPUTADORES

4A

4A001

4A002

Nota 1: Os computadores, equipamentos associados ou "suportes logicos" que realizam fungées de
telecomunicagées ou de "redes locais" devem ser também avaliados face as caracteristicas de
desempenho da categoria 5, Parte | (Telecomunicagées).

NB.:1. As unidades de comando que estabelecem uma interconexdo directa de
barramentos ou canais de unidades centrais de processamento, de "meméria
principal” ou de controladores de disco ndo sdo consideradas como
equipamentos de telecomunicagées descritos na categoria 5, Parte !l
(Telecomunicagdes).

NB..: 2. Para o estatuto dos suportes logicos especialmente concebidos para comutagdo
de pacotes, ver 5D001.

Nota 2: Os computadores, equipamentos associados ou "suportes légicos” que realizam fungées
criptogrdficas, criptanaliticas, de seguranga certificdvel multiniveis ou de isolamento
certificdvel de utilizadores, ou que limitam a compatibilidade electromagnética (EMC), devem
ser também avaliados face as caracteristicas de desempenho definidas na categoria 5, Parte 2
("Seguranca da Informagdo”).

Sistemas, equipamentos e componentes -
Computadores electrénicos e equipamentos associados, bem como "conjuntos electrénicos" e componentes
especialmente concebidos para os mesmos:

N.B.: VER TAMBEM 4A101.
a. Especialmente concebidos para apresentarem uma das caracteristicas seguintes:
1. Classificados como aptos para funcionamento a uma temperatura ambiente inferior a 228 K (-

-45°C) ou superior a 358 K (85°C);
Nota: 4A4001.a.1 ndo abrange os computadores especialmente concebidos para aplica¢des
em automovelis civis ou comboios dos caminhos-de-ferro.

2. Reforgados contra radiagdes de modo a superarem uma das especificagdes seguinfes:
a.  Dose total 5 x 10° Gy (Silicio);
b. Limite do fluxo de radiacéo 5 x 10° Gy (Silicio)/s; ou
c. Limite de evento inico 1 x 107 erros/bit/dia;
b. Com caracteristicas ou fungdes que superem os limites definidos na categoria 5, Parte 2 ("Seguranca

da Informagio").
Nota: 44001.b. ndo abrange computadores electronicos e equipamentos associados que
acompanhem o utilizador para seu uso pessoal.

"Computadores hibridos", bem como "conjuntos electrénicos” e componentes especialmente concebidos
j P

para 0s mesmos:

N.B.: VER TAMBEM 4A102.
a. Com "computadores digitais" referidos no ponto 4A003;
b. Com conversores analdgico—digitais com todas as seguintes caracteristicas:
1. 32 canais ou mais; ¢ ‘
2. Uma resolugdo igual ou superior a 14 bits (mais bit de sinal) com um débito de conversio

igua! ou superior a 200 000 conversdes/s.
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4A003

b.

"Computadores digitais”, "conjuntos electrénicos” e equipamentos associados, bem como componentes
especialmente concebidos para os mesmos:

. Nota 1.

Nota 2:

4A003 abrange:

a. Processadores vectoriais;

b. Processadores matriciais,

¢. Processadores de sinais digitais;

d. Processadores logicos

e. Equipamentos concebidos para "melhoramento de imagens"
f. Equipamentos concebidos para "processamento de sinais".

O estatuto dos "computadores digitais” ou equipamentos associados descritos em 44003 ¢é
determinado pelo estatuto de outros equipamentos ou sistemas, desde que:

a. Os "computadores digitais” ou equipamentos associados sejam essenciais para o
Sfuncionamento dos outros equipamentos ou sistemas;

b. Os "computadores digitais” ou equipamentos associados ndo sejam um "elemento

principal” dos outros equipamentos ou sistemas; e

NB.I: O estatuto dos equipamentos de 'processamento de sinais" ou
“melhoramento de imagens" especialmente concebidos para outros
equipamentos com fungdes limitadas gs requeridas pelos outros
equipamentos é determinado pelo estatuto dos outros equipamentos,
ainda que o critério de "elemento principal” seja superado.

N.B. 2: Para o estatuto dos "computadores digitais" ou equipamentos
associados para equipamentos de telecomunicagdes, ver a categoria 5,
Parte | (Telecomunicagdes).

c. A "tecnologia" para os "computadores digitais" e equipamentos associados esteja
abrangida em 4E.

a. Concebidos ou modificados para "tolerancia a falhas";
Nota: Para efeitos do disposto em 44003.a, os "computadores digitais” e equipamentos associados ndo se
consideram concebidos ou modificados para "tolerdncia a falhas", caso utilizem:

1L
2

Algoritmos de detec¢do ou corvecgdo de erros na "memoria principal”;

A interligagd@o de dois "computadores digitais” de tal modo que, em caso de falha da unidade
central de processamento activa, uma unidade central de processamento inactiva, mas
espelho da primeira, possa manter o sistema em funcionamento;

A interligag@o de duas unidades centrais de processamento através de canais de dados ou da
utilizagdo de memdria partilhada, de modo a que uma unidade central de processamento
possa realizar outras tarefas até ocorrer uma falha na segunda unidade central de
processamento, momento em que a primeira unidade central de processamento retoma o
trabalho da segunda, a fim de manter o sistema em funcionamento; ou

A sincroniza¢do de duas unidades centrais de processamento através de um "suporte logico”,
por forma a que uma unidade central de processamento reconheca a ocorréncia de uma falha
na outra unidade central de processamento e retome as tarefas da unidade com falha.

"Computadores digitais" com um "desempenho tedrico composto” ("CTP") superior a 2000 milhdes de

operagdes tedricas por segundo (Mtops);



I A A . Eah Seh

Jornal Oficial das Comunidades Europeias 19.3.1999

118
4A003 (continuag&o)

c. "Conjuntos electrénicos" especialmente concebidos ou modificados para poderem melhorar o
desempenho através da agregagdo de "elementos de computagio” ("CE"), de modo a que o "CTP" do
agregado ultrapasse o limite indicado em 4A003.b.;

Nota 1: 4A4003.c. abrange apenas "conjuntos electronicos” e interliga¢Ges programdveis que
ndo excedam o limite referido em 44003.b., quando expedidas como “conjuntos
electrénicos” ndo integrados. Ndo abrange "conjuntos electronicos” intrinsecamente
limitados, devido & sua concepgdo, a uma utilizag@o como equipamentos associados
referidos em 44003.d. ou 44003.e.

Nota2: . 4A003.c. ndo abrange "conjuntos electronicos” especialmente concebidos para um
produto ou familia de produtos cuja configuragdo maxima ndo exceda o limite referido
em 44003.b.

d. Aceleradores graficos e co-processadores grificos com um "débito de vectores tridimensionais"
superior a 3 000 000;

e. Equipamentos que efectuem conversdes analégico-digitais que excedam os limites indicados
em 3A001.a5,

f. Nio utilizado; -

g Equipamentos especialmente concebidos para a interconexio externa de “computadores digitais” ou
equipamentos associados que possibilitem comunica¢des com um débito de dados superior a 80
Mbyte/s.

Nota: 4A4003.g. ndo abrange equipamentos de interconexdo interna (p. ex., painéis posteriores,

barramentos), equipamentos de interconexdo passiva, "controladores de acesso a rede" ou

"controladores de canais de comunicagao”.
4A004 Computadores, bem como equipamentos associados, "conjuntos electrénicos” ¢ componentes especialmente
concebidos para os mesmos: '

a. "Computadores sistélicos matriciais";

b. "Computadores neuronais";

c. "Computadores opticos"._

4A101 Computadores analégicos, "computadores digitais” ou analisadores digitais diferenciais, com excepgdo dos
referidos em 4A001.a.1., que sio robustecidos e concebidos ou modificados para utilizagio em veiculos
langadores espaciais referidos em 9A004 ou em foguetes-sonda referidos em 9A104.

4A102 "Computadores hibridos" especialmente concebidos para modelizagio, simulagio ou integragdo da

concepgao de veiculos langadores espaciais referidos em 9A004 ou de foguetes-sonda referidos 9A104.

Nota: Este controlo aplica-se apenas quando os equipamentos sdo fornecidos com os suportes logicos
referidos em 7D103 ou 9D103.
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4B Equipamentos de ensaio, de inspecgio e de produgio
Nada.
4C Materiais
Nada.
4D Suporte légico
Nota: O estatuto dos "suportes logicos" para o "desenvolvimento”, "produgdo”, ou "utiliza¢io" de
equipamentos descritos noutras categorias é tratado na respectiva categoria. O estatuto dos
“suportes Iégicos" para equipamentos descritos nesta categoria é aqui tratado.
4D001 "Suportes 16gicos” especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento", "produgio” ou
"utilizagdo" de equipamentos ou "suportes l6gicos” referidos em 4A001 a 4A004 ou 4D.
4D002 "Suportes 16gicos" especialmente concebidos ou modificados para servirem de suporte a "tecnologias”
abrangidas pelo ponto 4E.
4D003 "Suportes logicos" especificos:
a. "Suportes 16gicos" de sistemas de exploragio, ferramentas de desenvolvimento de “suponesA logicos"
e compiladores especialmente concebidos para equipamentos de "processamento de fluxos multiplos
de dados" em "cédigo fonte";
b. "Sistemas periciais" ou "suportes logicos" para engenhos de inferéncia de "sistemas periciais” que
proporcionem:
1. Regras com dependéncia temporal; ¢
2. Primitivas para tratamento das caracteristicas temporais das regras e dos factos;
c. "Suportes logicos" com caracteristicas ou fungdes que excedam os limites referidos na categoria 5,
Parte 2 ("Seguranga da Informagao™):
Nota: 4A4003.c. ndo abrange "suportes logicos” que acompanhem o utilizador para seu uso pessoal.
d. Sistemas de exploragdo especialmente concebidos para equipamentos de "processamento em tempo
real" que garantam um "tempo de espera total de interrupgio” inferior a 20 ps.
4E Tecnologia
4E001 "Tecnologia” na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento”, "produ¢@o" ou

"utilizagdo" de equipamentos ou "suportes 1dgicos" referidos em 4A ou 4D.
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NOTA TECNICA SOBRE O "DESEMPENHO TEORICO COMPOSTO" ("CTP")
Abreviaturas utilizadas nesta Nota Técnica

"CE" ‘“elemento de computagio” (normalmente uma unidade aritmética e 16gica)

FP  virgula flutuante

XP  virgula fixa

t tempo de execugdo

XOR OU exclusivo

CPU unidade central de processamento

TP  desempenho tedrico (de um unico "CE")

CTP "desempenho teérico composto" (miltiplos CE)

R taxa efectiva de calculo

WL  comprimento de palavra

L ajustamento do comprimento de palavra

* multiplicago

O tempo de execugdo "t" é expresso em microssegundos, TP e CTP sdo expressos em milhdes de operagodes
tedricas por segundo (Mtops) e WL é expresso em bits.

Descricio do método de calculo do "CTP"

O "CTP" é uma medida do desempenho computacional em Mtops. No célculo do "CTP" de um agregado de "CE"
s#0 necessarios os trés passos seguintes: B

1. Calcular a taxa efectiva de célculo R para cada "CE";

2. Aplicar a esta taxa efectiva de célculo (R) o ajustamento do comprimento de palavra (L), obtendo-se
assim o desempenho teérico (TP) de cada "CE".

3 Caso haja mais que um "CE", combinar os TP de modo a obter o "CTP" do agregado.

As secgdes seguintes fornecem elementos sobre estes passos.

Nota 1 Para agregados de multiplos "CE" que tenham subsistemas de memoria partilhada e nio partilhada, o
célculo do "CTP" é realizado hierarquicamente em duas etapas: primeira, agregar os grupos de "CE"
que partilham meméria; segunda, calcular o "CTP" dos grupos utilizando o método de célculo para
multiplos "CE" que nio partilham memoria.

Nota 2 Os "CE" que estio limitados a fungdes de entrada/saida e periféricas (p. ex., controladores de
unidades de disco, comunicagdes e ecrd video) no sdo agregados no calculo do "CTP".




2 AR SRR -

19.3.1999 Jornal Oficial das Comunidades Europeias

NOTA TECNICA SOBRE O "CTP"

A tabela seguinte apresenta o método de calculo da taxa efectiva de calculo (R) para cada "CE":

Passo 1: Taxa efectiva de calculo R

Para "CE" que implementam: _
Nota:  Cada "CE" deve ser objecto de uma avaliagio

Taxa efectiva de célculo, R

independente

Apenas XP 1
3 *( txp adia?a)
Se a adigdo ndo estiver implementada, utilizar:

1

(Rxp) (t.\'p mull)
Se nem a adi¢do nem a multiplicacio estiverem
implementadas, utilizar a operagdo aritmética disponivel
mais rapida, do seguinte modo:
-
3*t,
Vernotas Xe Z

Apenas FP Max | , 1

(pr) tfpadi(‘zia tfp mult
Vernotas Xe Y

FPe XP Calcular ambos os valores

(R) R Ry

Para processadores Iogicos simples que ndo implementam | _/

qualquer das operagdes aritméticas especificadas 3 ¥t

em que ti, & 0 tempo de execugdo de XOR, ou, para
equipamento l6gico que néo implementa o XOR, a
operagio logica simples mais rapida.

Vernotas XeZ

Para processadores 1ogicos especiais que néo utilizam
qualquer das operages aritméticas ou logicas
especificadas

R=R'* WL/64
em que R' é o mimero de resultados por segundo, WL é o
nimero de bits sobre os quais ocorre a operagio logica

¢ 64 € um factor de normalizagdo para uma operagéo
de 64 bits.

121
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NOTA TECNICA SOBRE O "CTP"
Nota W: Para um "CE" em conduta ("pipelined") capaz de executar, no maximo, uma operago aritmética ou légica
' em cada ciclo de relégio depois de a conduta estar cheia, é possivel determinar uma taxa em conduta. A taxa
efectiva de calculo (R) deste "CE" é a maior das duas: taxa em conduta ou taxa de execugdo sem conduta.
Nota X: Para "CE" que realizam multiplas operagdes de um tipo especifico num tnico ciclo (p. ex., duas adigdes por
ciclo ou duas operagdes lgicas idénticas por ciclo), o tempo de execug@o t é dado por:
t= tempo de ciclo
numero de operagdes aritméticas idénticas por ciclo de maquina

Os "CE" que realizam diferentes tipos de operagdes aritméticas ou 6gicas num tnico ciclo de maquina

serdo tratados como muiltiplos "CE" separados que actuam simultaneamente (p. ex., um "CE" que realize

uma adi¢io e uma multiplicagdo num ciclo sera tratado como dois "CE", realizando o primeiro uma

adigdo num ciclo e o segundo uma multiplicagdo num ciclo).

Caso um tnico "CE" tenha fungbes escalares e fungdes vectoriais, utilizar o valor do menor tempo de

execugdo.
Nota Y: Para os "CE" em que nem a adigdo FP, nem a multiplicagio FP estio implementadas, mas que realizam

- adivisdo FP, utilizar-se-a:
pr = 1
t divisso
Caso o "CE" realize o reciproco FP, mas n3o a adigio FP, a multiplicag3o FP ou a divisio FP, sera
pr = 1
tfp reciproco

Se nenhuma das instrugdes especificadas estiver implementada, a taxa FP efectiva é 0.

Nota Z: Em operagdes l6gicas simples, uma tnica instrugdo realiza uma s6 manipulagdo légica de nfo mais de

dois operandos de dado comprimento.
Em operagdes légicas complexas, uma tinica instrugdo efectua multiplas manipulagdes 16gicas de modo
- a produzir um ou mais resultados a partir de dois ou mais operandos.
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NOTA TECNICA SOBRE O "CTP"

As taxas devem ser calculadas para todos os comprimentos de operando aceites, entrando em conta com

operagdes em conduta (caso sejam possiveis) e operagdes sem conduta, utilizando a instrugio de

execucdo mais rapida para cada comprimento de operando, com base em:

1. Operagdes em conduta ou de registo para registo. Excluir tempos de execugdo
extraordinariamente curtos causados por operagdes sobre um operando ou operandos pré-
determinados (por exemplo, multiplicagio por0 oul). Caso nio estejam implementadas
operagdes registo para registo, passar a (2).

2. A mais ripida das seguintes operagdes: registo para memoria ou memoria para registo; se estas
também n3o existirem, passar a (3).

3. Memodria para memoria.

Em cada caso acima referido, utilizar o tempo de execug#o mais curto certificado pelo fabricante.

Passo 2: TP para cada comprimento de operando WL aceite

Corrigir a taxa R (ou R") efectiva através do ajustamento do comprimento de palavra L, do seguinte modo:

TP=R*L,
em que L = (1/3 + WL/96)

Nota: O comprimento de palavra WL utilizado nestés célculos ¢ o comprimento do operando em bits.

(Se uma operagio utilizar operandos com diferentes comprimentos, escolher o maior
comprimento de palavra.)

A combinagdo de uma ALU de mantissa com uma ALU de expoente num processador ou
unidade de virgula flutuante é considerada um "CE" com um comprimento de palavra (WL)
igual ao numero de bits na representagdo dos dados (normalmente 32 ou 64) para efeitos de
calculo do "CTP".

Esta correcgfio ndo abrange processadores logicos especializados que nio utilizam instrugdes XOR. Neste
caso, TP =R.

Seleccionar o maximo valor de TP obtido para:

Cada "CE" apenas com XP (R,;); B

Cada "CE" apenas com FP (R,);

Cada "CE" com FP e XP combinados (R);

Cada processador 16gico simples que ndo implementa qualquer das operagdes aritméticas especificadas;
e

Cada processador légico especial que ndo utiliza qualquer das operagdes aritméticas ou logicas
especificadas.
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NOTA TECNICA SOBRE O "CTP"

Passo 3: "CTP" para agregados de "CE", incluindo CPU

Para uma CPU com um unico "CE",
CTP=TP
(para "CE" que realizem operagdes de virgula fixa e flutuante
TP = max (TPg, TP))

O "CTP" de agregados de miltiplos "CE" que funcionam simultaneamente ¢ calculado do seguinte modo:

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Em agregados que nio permitem o funcionamento simultdneo de todos os "CE", deve ser

utilizada a combinagdo possivel de "CE" que fornega o "CTP" mais elevado. O TP de cada

"CE" participante deve ser calculado para o seu maximo valor teoricamente possivel antes da

obtengdo do "CTP" da combinagio.

N.B.  Para determinar as possiveis combinagdes de CE em funcionamento simultaneo, gerar
uma sequeéncia de instrugdes que inicie operagdes em multiplos "CE", comegando
com o "CE" mais lento (o que necessita do maior mimero de ciclos para realizar a sua
operagdo) e terminando com o "CE" mais rapido. Em cada ciclo da sequéncia, a
combinagio dos "CE" que estio em funcionamento durante esse ciclo € uma
combinagio possivél. A sequéncia de instrugdes deve ter em conta todas as limitagdes
do equipamento e/ou da arquitectura em operagdes que se sobrepdem.

Uma tnica pastitha de circuito integrado ou montagem numa placa pode conter miltiplos
|ICE".

Considera-se que existem operagdes simultineas quando o fabricante do computador
reivindica funcionamento ou execugdo concorrente, paralelo ou simultineo no manual ou
brochura do computador.

Nio se devem agregar os valores do "CTP" de combinagdes de "CE" (inter)ligadas através de
redes locais, redes de grande extensdo, conexdes/dispositivos partilhados de entrada/saida,
controladores de entrada/saida e quaisquer interconexdes de comunicagdes implementadas
através de um suporte légico.

Devem ser agregados os valores do "CTP" de multiplos "CE" especialmente concebidos para
melhorar o desempenho através de agregagdo, funcionando em simultineo e partilhando
memoéria, ou de combinagdes de multiplos "CE"/meméria funcionando simuitaneamente por
meio de equipamento de concepgio especial.

Esta agregagdo n3o se aplica aos "conjuntos electronicos" abrangidos pelo ponto 4A003.c.

"CTP"=TP; + G * TP + ... + C, * TP,
em que os TP estdo ordenados pelo seu valor, sendo TP; o mais elevado, TP; o segundo mais

elevado, ..., e TP, o mais baixo. C; ¢ um coeficiente determinado pelo grau de interconexdo dos
"CE", do seguinte modo:

Para miltiplos CE que funcionam em simultineo e partilham meméria:

C2=C3=C4=...=Cn=0,75
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Nota 1: Quando o "CTP" calculado pelo método acima descrito ndo ultrapassa 194 Mtops, pode ser
utilizada a seguinte férmula para calcular C;:

C'- = % (i:Zl'"ln)
n

em que m = nimero de "CE" ou grupos de "CE" que partitham acesso,

desde que: '
1. O TP; de cada "CE" ou grupo de "CE" nio ultrapasse 30 Mtops;
2. Os "CE" ou grupos de "CE" partilhem o acesso a meméria principal (excluindo a

memoria cache) num tnico canal; e
3. Apenas um "CE" ou grupo de "CE" possa utilizar o canal em qualquer momento.
N.B.  Esta nota ndo se aplica aos produtos abrangidos pela categoria 3.

Nota 2: Os "CE" partitham memoria caso acedam a um segmento comum de meméria de estado sélido.
Esta memoria pode incluir meméria cache, memdria principal ou outra memoria interna. Nio
estdo aqui incluidos os dispositivos periféricos de meméria, como unidades de disco, unidades
de banda ou discos RAM.

Para multiplos "CE" ou grupos de "CE" que ndo partitham memoria, interligados por um ou mais canais de
dados:
C; 0,75 *k; (=2, ...,32) (ver nota abaixo)
0,60 * k; (i=33,...,64)

0,45 *k; (=65, ...,256)

0,30 *k; (i>256)

O valor de C; baseia~se no mimero de "CE" e nio no nimero de nds,

sendo k; = min (S/K,, 1), e
K, = factor normalizador de 20 MByte/s .
S; = soma dos débitos méximos de dados (unidade: MByte/s) para todos os canais de

dados ligados ao i® "CE" ou grupo de "CE" que partilham memoria.

No célculo de um C; de um grupo de "CE", o nimero do primeiro "CE" num grupo determina os limites proprios
de C;. Por exemplo, num agregado de grupos em que cada grupo contém 3 "CE", 0 22° grupo contera "CE"y,
"CE"gs5 € "CE"g6. O limite préprio de C; deste grupo ¢ 0,60.

A agregagio (de "CE" ou grupos de "CE") deve efectuar-se do mais répido para o mais lento, ou seja:
TP;>TP;>..2 TP, e

no caso de TP; = TP;,, do maior para o menor, ou seja:
Ci 2 Ciﬂ

Nota: O factor K; nfo se aplica aos "CE" 2 a 12, caso o TP; do "CE" ou grupo de "CE" seja superior a 50
Mtops, isto é, o C; dos "CE" 2 a 12 seja 0,75.
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"CATEGORIA 5 - TELECOMUNICAGOES E "SEGURANCA DA INFORMACAO"

Parte 1 - TELECOMUNICACOES

5A1

5A001

Nota 1:

Nota 2:

O estatuto de componentes, "lasers”, equipamentos de ensaio e de "produgdo” e "suportes
légicos" para os mesmos, especialmente concebidos para equipamentos ou sistemas de
telecomunicagdes esta definido na categoria 5, parte 1.

Os "computadores digitais”, equipamentos associados ou "suportes logicos", desde que
essenciais para o funcionamento e suporte dos equipamentos de telecomunicagdes referidos
nesta categoria, sdo considerados componentes de concepg¢do especial, caso sejam os modelos
normais habitualmente fornecidos pelo fabricante. Incluem—se aqui sistemas informdticos de
exploragdo, administragdo, manutengdo, engenharia ou facturagdo.

Sistemas, equipamentos e componentes

a.

Quaisquer tipos de equipamentos de telecomunicagdes com uma das seguintes caracteristicas, fungdes
ou elementos:

Especialmente concebidos para resistir a efeitos electrénicos ou a efeitos de impulsos
electromagnéticos transitérios, ambos resultantes de uma exploso nuclear; '
Especialmente reforgados para resistir a radiagdes gama, de neutres ou de ides; ou
Especialmente concebidos para funcionar fora da gama de temperaturas que vai ai de 218K (-
55°C) a 397 K (124°C);
Nota: 54001.a.3. aplica-se apenas a equlpamentos electronicos.

b
: 54001.a.2. e 54001a.3. ndo abrangem equzpamentos concebidos ou modificados para
utilizacdo a bordo de satélites.

Equipamentos ou sistemas de transmissdo para telecomunicagdes, bem como componentes e
acessorios especialmente concebidos para os mesmos, com uma das seguintes caracteristicas, fungdes
ou elementos:

Serem sistemas de comunicagdes subaquaticas, com uma das seguintes caracteristicas:

a. Terem uma frequéncia portadora actistica ndo compreendida entre 20 kHz e 60 kHz;
b. Utilizarem uma frequéncia portadora electromagnética inferior a 30 kHz; ou
c. Utilizarem técnicas electrénicas de orientagio do feixe;

Serem equipamentos de radiocomunica¢des que funcionam na banda de 1,5 a 87,5 MHz ¢

possuirem uma das seguintes caracteristicas:

a. Incorporagio de técnicas adaptativas que proporcionem uma supressio superior a 15 dB
de um sinal de interferéncia; ou
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5A001. b. 2. (continuago)
b. Possuirem as seguintes caracteristicas:
1. Previsio e selecgdo automaticas de frequéncias e "débitos totais de transferéncia
digital" por canal para optimizagio da transmisséo; €
2. Inclusdo da configura¢io de um amplificador linear de poténcia com capacidade

de tratamento simultineo de sinais multiplos, com uma poténcia de saida igual
ou superior a 1 kW na banda de frequéncias de 1,5 a 30 MHz, ou igual ou
superior a 250 W na banda de frequéncias de 30 a 87,5 MHz, sobre uma "largura
de banda instantinea” de uma oitava ou mais e com uma taxa de harmonicas e
distor¢do na saida melhor que —80 dB;

3. Serem equipamentos de radiocomunicagdes que utilizem técnicas de "espectro alargado” ou
"agilidade de frequéncia” (saltos de frequéncias), com uma das seguintes caracteristicas:
a. Cédigos de expansdo programaveis pelo utilizador; ou
b. Largura de banda total de transmisso igual ou superior a 100 vezes a largura de banda
de qualquer canal vinico de informagéo e superior a 50 kHz;
Nota: 54001.b.3.b. ndo abrange os equipamentos de rddio celulares que funcionam
em bandas civis.

Nota: 5A001.b.3. ndo abrange equipamentos com uma poténcia de saida igual ou inferior a

1 Watt. -
4. Serem receptores de radiocomunicagdes de comando digital com todas as seguintes
caracteristicas:
a. Mais de 1000 canais;
b. Um “tempo de comutagio de frequéncia” inferior a 1 ms;
c. Procura ou varrimento automaticos de uma parte do espectro electromagnético;
d Identificacdo dos sinais recebidos ou do tipo de emissor; ou

Nota: 5A001.b.4. ndo abrange os equipamentos de radio celulares que funcionam em
bandas civis.

S. Utilizarem fun¢des de "processamento digital de sinais" para fornecerem codificagdo vocal
com débitos inferiores a 2400 bit/s;

c. Cabos de fibras dpticas para comunicagdes, fibras 6pticas e acessorios:

1. Fibras épticas de comprimento superior a 500 m, especificadas pelo fabricante como capazes
de suportar uma tensio de trac¢io, em ensaios de avaliagdo, igual ou superior a 2 x 10° N/m?;
Nota técnica:
"Ensaio de avaliagdo" designa os ensaios de produgdo em linha ou fora de linha que aplicam
dinamicamente uma tensdo de trac¢do definida sobre uma fibra com comprimento de 0,5 a
3 m a uma velocidade de 2 a 5 m/s, aquando da sua passagem entre cabrestantes com cerca
de 150 mm de didmetro. A temperatura ambiente nominal é de 293 K (20°C) e a humidade
relativa é de 40%.
N.B.: Podem ser utilizadas normas nacionais equivalentes na execugdo dos ensaios de

avaliagdo.
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SA001.

5A101

5B1

5B001a.

c. (continuagio)

2. Cabos de fibras dpticas e acessérios concebidos para utilizagio subaquatica.
Nota: 54001.c.2. ndo abrange os cabos e os acessdrios utilizados nas telecomunicagdes civi
normais.
N.B.1: Para os cabos de ligagdo subaquaticos e respectivos conectores, ver 8400.2.a.3.
N.B.2: Para os correctores e dispositivos de penetragio do casco com fibras dpticas
ver 84002.c.
d. Sistenas de antenas com relagdo de fase orientaveis electronicamente que funcionem acima de
31 GHz.
Nota: 54001.d. ndo abrange os 'sistemas de antena com relagdo de fase orientdveis
electronicamente” para sistemas de aterragem por instrumentos que respeitam as normas da
ICAO relativas aos sistemas de aterragem por micro-ondas (MLS).

Equipamentos de telemetria e telecontrolo utiliziveis em "misseis".

Nota: 54101 ndo abrange equipamentos especialmente concebidos para utiliza¢do no controlo remoto de
modelos de avides, barcos ou veiculos cujo campo eléctrico seja igual ou inferior a 200 microvolt por
metro a uma distancia de 500 metros.

Equipamentos de ensaio, de inspecc¢do e de produgfio

Equipamentos, bem como componentes e acessérios especialmente concebidos para os mesmos,

especialmente concebidos para o "desenvolvimento”, "produgio” ou "utilizagdo" dos equipamentos, fungdes

ou elementos referidos em SA001, 5B001, 5D001 ou SE001. ‘

Nota: 5B001.a ndo abrange fibras dpticas e equipamentos de caracterizagdo de "pré-formas de fibra
dptica” que ndo utilizem "lasers" de semi—condutores.

b. Equipamentos, bem como componentes e acessérios especialmente concebidos para os mesmos,
especialmente concebidos para o "desenvolvimento" de qualquer um dos seguintes equipamentos de
transmissio de telecomunicagdes ou de comutagio com "controlo por programa residente":

1. Equipamentos que utilizem técnicas digitais, incluindo o "modo de transferéncia assincrona”
("MTA"), concebidos para funcionar com um "débito total de transferéncia digital" superior a
1,5 Gbit/s;

2. Equipamentos que utilizem "laser" e tenham uma das seguintes caracteristicas:
a. Comprimento de onda de transmiss&o superior a 1 750 nm;
b.  Realizarem a "amplificagio optica”;
c. Utilizarem técnicas de transmissdo dptica coerente ou de detecgdo Optica coerente

(também denominadas técnicas pticas heterédinas ou homodinas); ou

d. Utilizarem técnicas analdgicas e terem uma largura de banda superior a 2,5 GHz;

Nota: 5B001.b.2.d. ndo abrange os equipamentos de controlo especialmente
concebidos para o "desenvolvimento" de sistemas comerciais de televisdo.

3. Equipamentos que utilizem "comutag3o dptica”;
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4. Equipamentos de radiocomunicagdes com uma das seguintes caracteristicas:

a. Técnicas de modulagio de amplitude em quadratura (QAM) acima do nivel 128;
ou
b. Funcionamento com frequéncias de entrada ou de saida superiores a 31 GHz; ou
Nota: 5B001.b.4.b. ndo abrange equipamentos de comando especialmente concebidos
para o "desenvolvimento" de equipamentos concebidos ou modificados para
funcionar em qualquer banda atribuida pela UIT.
5. Equipamentos que funcionem em "sinaliza¢@o por canal comum" tanto no modo n#o associado
) como no quase associado.
5C1 Materiais
Nada
5D1 Suporte légico
5D001 a. "Suportes ldgicos" especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento”, "produgio"
ou "utilizagio" dos equipamentos, fungdes ou elementos referidos em 5A001 ou 5B001;
b. "Suportes 16gicos" especialmente concebidos ou modificados para apoio & "tecnologia" abrangida
pelo ponto SE001; .
c. "Suportes l6gicos" especificos:

1. "Suportes l6gicos" especialmente concebidos ou modificados para fomecer caracteristicas,
fungdes ou elementos de equipamentos referidos em SA001 ou 5B001;

2. "Suportes logicos" que permitam recuperar o "cdédigo fonte" de "suportes logicos" de
telecomunicagGes referidos em 5A001 ou 5B001;

3. "Suportes logicos", excepto os directamente executiveis pela maquina, especialmente
concebidos ou modificados para a "utilizagdo" de equipamentos ou sistemas de
radiocomunicagdes celulares digitais;

d. "Suportes logicos" especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento” de qualquer

um dos seguintes equipamentos de transmiss&o de telecomunicag¢des ou de comutagio com "controlo

por programa residente™:

1. Equipamentos que utilizem técnicas digitais, incluindo o "Modo de Transferéncia Assincrona"
("MTA"), concebidos para funcionarem a um "débito total de transferéncia digital" superior a
1,5 Gbit/s;

2. Equipamentos que utilizem "laser" e tenham uma das seguintes caracteristicas:
a. Comprimento de onda de transmiss&o superior a 1750 nm; ou
b. Utilizarem técnicas analogicas e terem uma largura de banda superior a 2,5 GHz;
Nota: 5D001.d.2.b. ndo abrange os suportes logicos especialmente concebidos ou
modificados para o "desenvolvimento” de sistemas comerciais de televisdo.
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5D001 d. (continuago)

3. Equipamentos que utilizem técnicas de "comutagio 6ptica"; ou

4, Equipamentos de radiocomunicagdes com uma das seguintes caracteristicas:

a. Técnicas de modulag¢do de amplitude em quadratura (QAM) acima do nivel 128;
ou
b. Que funcionem com frequéncias de entrada ou de saida superiores a 31 GHz.

Nota: 5D001.d.4.b. ndo abrange os “suportes logicos” especialmente concebidos ou
modificados para o "desenvolvimento" de equipamentos concebidos ou
modificados para funcionar em qualquer banda atribuida pela UIT.

SE1 Tecnologia
5E001 a. "Tecnologia", na acep¢io da Nota Geral sobre Tecnologia, para o"desenvolvimento", "producdo” ou
"utilizagdo" (excluindo a exploragdo) de equipamentos, fungSes ou elementos, materiais ou "suportes
l6gicos" referidos em 5SA001, SB001 ou 5D001. :
b. "Tecnologias especificas":

1. "Tecnologia" "necessaria” ao "desenvolvimento" ou "produgdo" de equipamentos de
telecomunicagdes especialmente concebidos para utilizag@o a bordo de satélites;

2. "Tecnologia" para o "desenvolvimento™ ou "utilizag3o" de técnicas de comunicagio por "laser”
que possibilittm a aquisi¢io e o seguimento autométicos de sinais ¢ a manutengio de
comunicagdes através da exoatmosfera ou abaixo da superficie (dgua);

3. "Tecnologia" para o "desenvolvimento" de sistemas de radiocomunicagdes celulares digitais;

4. "Tecnologia" para o "desenvolvimento" de técnicas de "espectro alargado” ou "agilidade de
frequéncia” (saltos de frequéncias).

c. "Tecnologia", na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" ou "produgdo”

de qualquer um dos seguintes equipamentos, fungdes ou caracteristicas de transmissdo de
telecomunicacdes ou de comutagio com "controlo por programa residente™:

1. Equipamentos que utilizem técnicas digitais, incluindo o "Modo de transferéncia assincrona”
("MTA"), concebidos para funcionar a um "débito" total de transferéncia digital" superior a
1,5 Gbit/s;

2. Equipamentos que utilizem "laser" e tenham uma das seguintes caracteristicas:
a. Comprimento de onda de transmissdo superior a 1750 nm; ou
b. Efectuarem "amplificagiio 6ptica" utilizando amplificadores de fibras fluoretadas com .
adi¢3o de praseodimio (PDFFA);
c. Utilizarem técnicas de transmissdo Optica coerente ou de detecgdo Optica coerente
(também denominadas técnicas Opticas heterodinas ou homédinas);
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SE001 c. 2 (continuagio)
d.  Utilizarem técnicas de multiplexagem por divisio de comprimentos de onda que
excedam 8 portadores épticos numa tinica janela dptica ; ou
e. Utilizarem técnicas analdgicas e terem uma largura de banda superior a 2,5 Ghz;
Nota 5E00l.c.2.e. ndo abrange “a tecnologia” para o 'desenvolvimento" ou
“produgdo” de sistemas comerciais de televisdo.
3. Equipamentos que utilizem "comutagio 6ptica”;
4. Equipamentos de radiocomunicagdes com uma das seguintes caracteristicas:
a. Técnicas de modulagdo de amplitude em quadratura (QAM) acima do nivel 128; ou
b. Funcionamento com frequéncias de entrada ou de saida superiores a 31 GHz; ou
Nota 5E001.c.4.b. ndo abrange “a tecnologia” para o "desenvolvimento” ou “produgdo’ de
equipamentos concebidos ou modificados para funcionar em qualquer banda atribuida
pela UIT.
. 5. Equipamentos que funcionem em "sinalizagdo por canal comum" tanto no modo néo associado
como no quase associado;
SE101 "Tecnologia", na acep¢do da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento", "producdo” ou

"utilizagdo" dos equipamentos referidos em 5A101.
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Parte 2 - "SEGURANCA DA INFORMACAO

5A2

5A002

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

O estatuto dos equipamentos, "suportes logicos", sistemas, "conjuntos electrénicos"
especificos de aplicagdo, modulos, circuitos integrados, componentes ou fungées que
At

garantem a "seguranga da informagdo" é definido na categoria 5, parte 2, ainda que se trate
de componentes ou "conjuntos electronicos" de outros equipamentos.
D

A categoria 5, parte2 ndo abrange produtos que acompanhem o utilizador para sua
utilizagdo pessoal.

Nota sobre criptografia

Nota técnica:

54002 e 5D002 ndo abrangem bens com todas as seguintes caracteristicas:

a. Estarem geralmente a disposicdo do publico para venda sem restrigées, em postos de
venda a retalho através de qualquer um dos seguintes tipos de transacgées:
L Venda directa;
2. Venda por correspondéncia;
3. Transacgdo electrénica; ou
4. Encomenda por telefone;
b. A respectiva funcionalidade criptogrdfica ndo poder ser facilmente alterada pelo
utilizador; '

c. Serem concebidos para serem instalados pelo utilizador sem necessidade de
assisténcia técnica importante por parte do fornecedor;

d Ndo conterem um "algoritmo simétrico” que utilize um cédigo com comprimento
superior a 64bits; e

e As suas particularidades poderem, se necessdrio, ser fornecidas, a pedido, as
autoridades competentes do Estado-Membro em que o exportador se encontra
estabelecido, para que verifiguem se as mesmas correspondem ou ndo as
caracteristicas enumeradas nas alineas a. a d. supra.

Na Categoria 5, Parte 2 da , os bits de paridade ndo se encontram incluidos no comprimento do codigo.

Sistemas, equipamentos e componentes

a. Sistemas, equipamentos, "“conjuntos electrénicos” especificos de aplicagdio, médulos e circuitos
integrados destinados & "seguranca da informagio”, bem como outros componentes especialmente
concebidos para os mesmos:

NB.:

No que respeita aos sistemas de navegagdo global por satélite com equipamentos que
contenham ou utilizem descodificagdo (por ex., GPS ou GLONASS), ver 74005.
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SA002 a. (continuagio)

1.

Concebidos ou modificados para a utilizagdo de "criptografia” com recurso a técnicas digitais
que desempenhem qualquer funciio criptografica que nfo seja a autenticagdio ou a assinatura
digital, com uma das seguintes caracteristicas:

Notas técnicas:

1. Fungées de autenticagdo e de assinatura digital incluindo a respectiva fungdo
associada de gestdo do cidigo.
2. A autenticagdo inclui todos os aspectos de controlo do acesso nos casos em que ndo

existe criptagem dos ficheiros ou do texto, excepto no que diz directamente respeito a
protec¢do de senhas (passwords), nimeros de identificagdo pessoais (PIN) ou dados
semelhantes, a fim de impedir o acesso nio autonzado

3 A criptografia” ndo jnclui a compressdo "fixa" dos dados nem as técnicas de
codificagdo.

Nota: 5A4002.a.1 inclui os equipamentos concebidos ou modificados para a utiliza¢do da
"criptografia" empregando principios analdgicos, sempre que aplicados com técnicas

digitais.
a. Um "algoritmo simétrico” com um comprimento de chave superior a 56 bits; ou
b. Um "algoritmo assimétrico" em que a seguranga do algontmo se baseie numa das

seguintes caracteristicas: _
1. Factorizagio de inteiros superior a 512 bits (p.ex., RSA);

2. Computacgio de logaritmos discretos num grupo multiplicativo de um campo
finito de dimens#o superior a 512 bits (p.ex., Diffie-Hellman sobre Z/pZ); ou
3. Logaritmos discretos num grupo diferente dos mencionados em 5A002.a.1.b.2.

acima de 112 bits (p.ex., Diffie-Hellman sobre uma curva eliptica);
Concebidos ou modificados para desempenhar funges criptanaliticas;
Nio utilizado

Especialmente concebidos ou modificados para reduzir as emanagdes comprometedoras dos
sinais portadores de informagio para além do exigido pelas normas relativas a saude, a
seguranga ou as interferéncias electromagnéticas;

Concebidos ou modificados para a utilizagdo de técnicas criptograficas para gerar o codigo de
alargamento para sistemas de "espectro alargado” ou o cddigo de salto para sistemas com
"agilidade de frequéncia";

Concebidos ou modificados para proporcionar "seguranga multiniveis" certificada ou
certificivel, ou isolamento do utilizador a um nivel que ultrapasse a classe B2 dos Trusted
Computer System Evaluation Criteria (TCSEC) ou equivalente;

Sistemas de comunica¢des por cabo concebidos ou modificados, por meios mecamcos
eléctricos ou electrénicos, para detectar intrusGes sub-repticias.
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SA002 (continuagdo)

Nota: 54002 ndo abrange:

a.

"Cartées inteligentes personalizados" com capacidade criptogrdfica restrita para utilizagéo

em equipamentos ou sistemas excluidos dos controlos previstos nas alineas b. a f. da presente

Nota; )

N.B. Se um "cartdo inteligente personalizado" tiver fungcées multiplas, o estatuto de cada
Jfungdo devera ser avaliado individualmente. '

Equipamentos receptores de radiodifusdo, televisGo por assinatura ou modalidades
semelhantes de televisdo com audiéncia restrita para consumo, sem cifragem digital e onde a
decifragem digital se limita as fung¢ées video, audio ou de gestdo;

Equipamentos cuja capacidade criptogrdfica ndo é acessivel ao utilizador e que sejam
especialmente concebidos e limitados para permitir uma das seguintes operagdes:
1 Execugdo de suportes logicos protegidos contra cépia;
2. Acesso a um dos seguintes
a.  Meios que apenas autorizam a leitura e se encontram protegidos contra cdpia;
b. Informagées armazenadas sob forma ou num meio cifrado (p.ex., relacionadas
com a protec¢do dos direitos de propriedade intelectual) sempre que o meio
seja oferecido para venda ao publico em conjuntos idénticos; ou
3. Cépia unica de dados audiotvideo protegidos por direitos de autor;

Equipamentos de cifragem especialmente concebidos e limitados & utilizagdo bancdria ou a
"transac¢des em dinheiro”;

Nota técnica:

O termo "transacgdes em dinheiro” em 54002, nota d., inclui a cobranga e o pagamento de
taxas ou fungades de crédito.

Radiotelefones portdteis ou moveis para utilizagdo civil (p.ex., para utilizagdo em sistemas
civis comerciais de radiocomunicacdes celulares) sem capacidade de cifragem de extremo a
extremo;

Equipamentos de telefones sem fio sem capacidade de cifragem de extremo a extremo sempre
que o raio de acgdo mdximo efectivo de funcionamento sem fio e sem amplificacdo (ou seja,
um unico salto sem retransmissdo entre o terminal e a estagio de base) seja inferior a
400 metros, segundo. as especificagdes do fabricante.

5B2 Equipamentos de ensaio, de inspeccio e de produgio

5B002 a. Equipamentos especialmente concebidos para:

1.

2.

O "desenvolvimento" de equipamentos ou fungdes referidos em 5A002, SB002, SD002 ou
5E002, incluindo equipamentos de medig3o ou de ensaio;

A "produgio” de €quipamentos ou fungdes referidos em 5A002, SB002, 5D002 ou 5E002,
incluindo equipamentos de medig#io, de ensaio, de reparagio ou de produgio;
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5B002 (continuagio)
b. Equipamentos de medi¢do especialmente concebidos para avaliar e validar as fungdes de "seguranga
da informag3o" referidas em 5A002 ou 5D002.
5C2 Materiais
Nada.
sD2 Suporte légico
5D002 a. "Suportes 16gicos" especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento", "produgio”
ou "utilizagio" de equipamentos ou "suportes l6gicos" referidos em SA002, SB002 ou 5D002;
b. "Suportes légicos" especialmente concebidos ou modificados para suporte da "tecnologia” referida em
5E002;
c. "Suportes logicos" especificos: - 7
1. "Suportes 16gicos" que apresentem as caracteristicas ou realizem ou simulem as fungdes dos
equipamentos referidos em SA002 ou 5B002; ~ )
2. "Suportes l6gicos" destinados a certificar os "suportes légicos" referidos em 5D002.c.1.;
Nota :5D002 ndo abrange:
a. "Suportes logicos" "necessdrios” a "utilizagdo" de equipamentos excluidos do
controlo nos termos das notas relativas a 5A002;
b. "Suportes logicos" que assegurem qualquer uma das fungées dos equipamentos
excluidos do controlo nos termos das notas relativas a 54002.
SE2 Tecnologia
SE002 "Tecnologia", na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento”, "producdo” ou

"utilizagfio" de equipamentos ou "suportes légicos" referidos em 5A002, SB002 ou SD002.
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CATEGORIA 6 SENSORES E "LASERS"

6A Sistemas, equipamentos e componentes
6A001 Acustica
a. Sistemas e equipamentos acusticos maritimos, bem como componentes especialmente concebidos

para 0s mesmos:

1. Bistemas e equipamentos activos (transmissores ou transmissores-receptores), bem como
componentes especialmente concebidos para os mesmos:

Nota: 64001.a.1 ndo abrange:
a. Sondas de profundidade que operem na vertical abaixo do aparelho, ndo
possuam uma fungdo de varrimento com capacidade superior a + 20 e
estejam limitadas a medi¢do da profundidade da dgua ou da distdncia a
objectos submersos ou enterrados ou a detec¢do de cardumes;
b.  Balizas acusticas com as seguintes caracteristicas:
1 Balizas acusticas de emergéncia;
2. Balizas (pingers) especialmente concebidas para relocaliza¢do ou
retorno a uma posic¢do subaquatica.

a. Sistemas de levantamento batimétrico de faixa explorada larga pafa o levantamento

topografico dos fundos marinhos, com todas as seguintes caracteristicas:

1. Estarem concebidos para efectuar medigdes em angulos superiores a 20
relativamente a vertical,

2. Estarem concebidos para medir profundidades superiores a 600 m abaixo da
superficie da agua; €

3. Estarem concebidos para permitir:
a. A inclusdo de feixes miiltiplos, cada um dos quais inferior a 1,9 ; ou
b. Uma precisdo dos dados superior a 0,3% da profundidade da 4gua em

toda a largura da faixa explorada, traduzindo este valor a precisdo
média das medigdes efectuadas.

b. Sistemas de detec¢do ou de localizagdo de objectos com uma das seguintes
caracteristicas:

1. Frequéncia de transmissdo inferior a 10 kHz;

2. Nivel de pressio sonora superior a 224 dB (referéncia: 1 pPa a 1 m), no que
se refere aos equipamentos com frequéncia de funcionamento na banda
compreendida entre 10 kHz e 24 kHz, inclusive;

3. Nivel de pressdo sonora superior a 235 dB (referéncia: 1 pPa a 1 m), no que
se refere aos equipamentos com frequéncia de funcionamento na banda
compreendida entre 24 kHz e 30 kHz;

4. Formagao de feixes inferiores a 1° em qualquer eixo e frequéncia de
funcionamento inferior a 100 kHz;

5. Concebidos para funcionar com um alcance de visualizagio nio ambigua
superior a 5,120 m; ou

6. Concebidos para suportar, em funcionamento normal, a pressio de

profundidades superiores a 1000 m e dotados de transdutores com uma das

seguintes caracteristicas:

a. Com compensagio dinimica da pressio; ou

b. Utilizarem como elemento transdutor outros materiais que néo o
zirconato-titanato de chumbo;
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64001 a.

L

(continuacdo)

Projectores acuisticos, incluindo transdutores, com elementos piezoeléctricos,
magnetoestrictivos, electroestrictivos, electrodindmicos ou hidraulicos que
funcionem individualmente ou segundo uma determinada combinagéo, com qualquer
das seguintes caracteristicas:

Nota 1: O estatuto dos projectores acusticos, incluindo os transdutores,
especialmente concebidos para outros equipamentos é determinado
pelo estatuto desses equipamentos.

Nota 2: 6A001.a.1.c. ndo abrange as fontes sonoras que apenas dirijam o som
verticalmente, nem fontes mecdnicas (por exemplo, canhdes
pneumdticos ou de vapor) ou quimicas (por exemplo, explosivos).

1. "Densidade de poténcia acustica” radiada instantanea superior a

0,01 mW/mm2/Hz, no que se refere aos equipamentos que funcionem a
frequéncias inferiores a 10 kHz;
2. "Densidade de poténcia acustica” radiada continua superior a

0,001 mW/mmZ2/Hz, no que se refere aos equipamentos que funcionem a
frequéncias inferiores a 10 kHz;

Nota técnica:

A "densidade de poténcia acistica” é obtida dividindo a poténcia acustica de saida

pelo produto da drea da superficie radiante pela frequéncia de funcionamento.

3.  Concebidos para suportar, em funcionamento normal, a pressdo de
profundidades superiores a 1000 m; ou

4. Supressido de franjas laterais superior a 22 dB; -

Sistemas e equipamentos acisticos para determinar a posig@o de navios de superficie
ou de veiculos subaquaticos, com uma das seguintes caracteristicas:
Nota: 6400i.a.1.d. abrange:
a. Os equipamentos que utilizem um "processamento de sinais" coerente
entre duas ou mais balizas e a unidade hidrofonica transportada no
navio de superficie ou no veiculo subaqudtico;

b Os equipamentos que corrijam automaticamente os erros da
propagagdo a velocidade do som no cdlculo de pontos.
1.  Estarem concebidos para funcionar com alcance superior a 1000 m € uma

precisio de posicionamento inferior a 10 m rms (média quadratica, valor
eficaz) para um alcance de 1000 m; ou

2.  Estarem concebidos para suportar a pressao de profundidades superiores a
1000 m; i

Sistemas ou equipamentos passivos (receptores, relacionados ou nio, em funcionamento
normal, com equipamentos activos separados), bem como componentes especialmente
concebidos para os mesmos:

Hidrofones (transdutores) com uma das seguintes caracteristicas:

1. Dotados de sensores flexiveis continuos ou de montagens de elementos
sensores discretos de didmetro ou comprimento inferior a 20 mm e distancia
entre elementos inferior a 20 mm;
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6A001 2. (continuagio)
2. Dotados de um dos seguintes elementos sensores:
a. Fibras opticas;
b. Polimeros piezoeléctricos; ou
c. Materiais cer@micos piezoeléctricos flexiveis;

3.  "Sensibilidade do hidrofone" superior a -180 dB a qualquer profundidade, sem
compensacio da aceleragio;

4.  Quando concebidos para funcionar a profundidades nio superiores a 35 m,
"sensibilidade do hidrofone" superior a -186 dB, com compensagdo da
aceleragio;

5.  Quando concebidos para funcionamento normal a profundidades superiores a
35 m, "sensibilidade do hidrofone" superior a -192 dB, com compensagio da
aceleragdo;

6. Quando concebidos para funcionamento normat a profundidades superiores a
100 m, "sensibilidade do hidrofone" superior a -204 dB; ou

7.  Concebidos para funcionar a profundidades superiores a 1000 m;

A "sensibilidade do hidrofone" é definida como vinte vezes o logaritmo decimal do
quociente entre a tensdo eficaz de saida e uma tensdo eficaz de referénciade 1 V,
estando o sensor do hidrofone, sem pré-amplificador, situado num campo acustico
de ondas planas de pressdo eficaz igual a I uPa. Por exemplo, um hidrofone

de -60 dB (referéncia: 1 Vpor a) produzird nesse campo uma tensdo de saida de

1078 V, enquanto um hidrofone com -180 dB de sensibilidade produzird apenas uma
saida de 109 V. Deste modo, -160 dB é superior a -180 dB.

Agregados de hidrofones actsticos rebocados com uma das seguintes caracteristicas:

1. Intervalo entre os grupos de hidrofones inferior a 12,5 m;

2. Intervalo entre os grupos de hidrofones compreendido entre 12,5 m e menos
de 25 m, sendo concebidos ou "podendo ser modificados" para funcionar a
profundidades superiores a 35 m;

Nota técnica:

A expressdo "podendo ser modificados”, utilizada no ponto 64001.a.2.b.2,
significa que existem meios que permitem mudar os cabos de ligagdo ou as
interconexées, de modo a alterar o intervalo entre os grupos de hidrofones ou
os limites de profundidade de funcionamento. Esses meios sdo: cabos
sobresselentes em quantidade superior a 10% do numero total de cabos,
blocos de ajustamento do intervalo entre os grupos de hidrofones ou
dispositivos internos de limitagdo da profundidade ajustdveis ou que
controlem mais do que um grupo de hidrofones.

3.  Intervalo entre os grupos de hidrofones igual ou superior a 25 m, sendo

concebidos para funcionar a profundidades superiores a 100 m;

Sensores de rumo referidos em 6A001.2.2.d.;

Revestimentos de protecgdo do agregado reforgados longitudinalmente;
Diametro do conjunto montado inferior a 40 mm;

Multiplexagem dos sinais de grupo de hidrofones concebidos para funcionar a
profundidades superiores a 35 m ou dotados de um sensor de profundidade
ajustavel ou amovivel que lhes permita funcionar a profundidades superiores a
35m; ou

8. As caracteristicas dos hidrofones especificadas em 6A001.a.2.a.;

N e

Equipamentos de processamento, especialmente concebidos para agregados de
hidrofones acusticos rebocados, com "programabilidade acessivel ao utilizador" e
processamento e correlagio do dominio tempo ou frequéncia, incluindo analise
espectral, filtragem digital e formag3o de feixe por intermédio da transformagdo
rapida de Fourier, ou de outras transformagdes ou processos;
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6A001 a, 2. (continuagdo)
d. Sensores de rumo que possuam todas as seguintes caracteristicas:
1. Precisdo superiora+0,5 ;e
2. Uma das seguintes caracteristicas:
a. Estarem concebidos para serem instalados no interior do revestimento

de protecgio do agregado e para funcionar a profundidades superiores a
35 m ou possuirem um sensor de profundidade ajustivel ou amovivel
que lhes permita funcionar a profundidades superiores a 35 m; ou

b.  Estarem concebidos para serem montados no exterior do revestimento
de protecgdo do agregado e possuirem um sensor capaz de funcionar
num angulo de 360°a profundidades superiores a 35 m;

€. Sistemas de cabos submarinos, de fundo ou suspensos, com uma das seguintes

.caracteristicas:

1. Incluirem os hidrofones referidos em 6A001.a.2.a.;

2. Incluirem multiplexagem dos sinais do grupo de hidrofones concebidos para
funcionar a profundidades superiores a 35 m ou possuirem um sensor de
profundidade ajustavel ou amovivel que lhes permita funcionar a
profundidades superiores a 35 m; ou;

f. Equipamentos de processamento, especialmente concebidos para sistemas de cabos
submarinos, de fundo ou suspensos, com "programabilidade acessivel ao utilizador"
e processamento e correlagfio do domifio tempo ou frequéncia, incluindo analise
espectral, filtragem digital e formag3o de feixe por intermédio da transformagio
rapida de Fourier, ou de outras transformagdes ou processos;

b. Equipamentos de registo com sonar de correlagdo da velocidade, concebidos para medir a
velocidade horizontal do transportador do equipamento em relagio 20 fundo marinho, a distancias
superiores a 500 m entre o transportador e o fundo.

6A002 Sensores opticos
N.B.: VER TAMBEM 6A102.

a. Detectores opticos:
Nota: 64002.a. ndo abrange os dispositivos fotossensiveis de germdnio ou de silicio.
1. Detectores de estado solido "qualificados para uso espacial”:

a. Detectores de estado sélido "qualificados para uso espacial" com todas as seguintes
caracteristicas:
1. Pico de resposta na banda de comprimentos de onda superiores a 10 nm, mas
ndo superiores a300 nm; e
2. Resposta inferior a 0,1%, relativamente a resposta maxima, nos comprimentos
de onda superiores a 400 nm;

b. Detectores de estado sélido "qualificados para uso espacial” com todas as seguintes
caracteristicas:
1. Pico de resposta na banda de comprimentos de onda superiores a 900 nm, mas
ndo superiores a 1200 nm; e
2. "Constante de tempo" de resposta igual ou inferior a 95 ns;

c. Detectores de estado solido "qualificados para uso espacial" com um pico de resposta

na banda de comprimentos de onda superiores a 1200 nm, mas nfo superiores a
30000 nm;
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6A002 a. (continuagio)
2. Tubos intensificadores de imagem e componentes especialmente concebidos para
, esses tubos:
a. Tubos intensificadores de imagem com todas as caracteristicas seguintes:

1. Pico de resposta na banda de comprimentos de onda superiores a
400 nm, mas nio superiores a 1050 nm;

2. Uma placa de microcanais para amplificagdo de imagens electrénicas,
com espagamento dos furos (distdncia entre centros) igual ou inferior
a25um;e

3. Fotocatodos:

a. Fotocatodos S-20, S-25 ou multialcalinos com uma
sensibilidade luminosa superior a 240 pA/im;
b. Fotocétodos de GaAs ou de GalnAs; ou
c. Outros fotocatodos semicondutores compostos 11I-V
Nota: 64002.a.2.a.3.c. ndo abrange os fotocdtodos
semicondutores compostos com uma sensibilidade
radiante mdxima igual ou inferior a 10 mA/W.
b. Componentes especialmente concebidos para tubos intensificadores de
imagem: . )
1. Placas de microcanais com espagamento dos furos (distdncia entre

centros) igual ou inferior a 15 pm;
2. Fotocatodos de GaAs ou de GalnAs;
3. Outros fotocatodos semicondutores compostos II1I-V
Nota: 64002.a.2.b.3. ndo abrange os fotocdtodos semicondutores
compostos com uma sensibilidade radiante maxima igual ou
inferior a 10 mA/w.

3. "Matrizes de plano focal" ndo "qualificadas para uso espacial™:

Nota técnica:
"Matrizes de plano focal” sdo matrizes de detectores lineares ou bidimensionais de
elementos multiplos. -

Nota I: 6A4002.a.3 abrange as matrizes fotocondutoras e as fotovoltaicas.

Nota 2: 6A4002.a.3 ndo abrange as "matrizes de plano focal” de silicio, as
células fotocondutoras encapsuladas de elementos mitltiplos (ndo
mais de 16 elementos) nem os detectores piroeléctricos que utilizem
o0s seguintes materiais:

a. Sulfureto de chumbo;
b. Sulfato de triglicina e variantes;
c. Titanato de zirconio-lantanio-chumbo e variantes;
d. Tantalato de litio;
e. Poli(fluoreto de vinilideno) e variantes,
f Niobato de estréncio e bdrio e variantes; ou
g Selenieto de chumbo.
a. "Matrizes de plano focal" ndo "qualificadas para uso espacial" com todas as
seguintes caracteristicas:
1. Elementos individuais com pico de resposta na banda de
comprimentos de onda superiores a 900 nm, mas n#o superiores a
1050 nm; e
2. . "Constante de tempo" de resposta inferior a 0,5 ns;
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6A002 a. 3. (continuagio)

b. "Matrizes de plano focal" ndo "qualificadas para uso espacial” com todas as
seguintes caracteristicas:

1. Elementos individuais com pico de resposta na banda de comprimentos de
onda superiores a 1050 nm, mas no superiores a 1200 nm; e
2. "Constante de tempo" de resposta igual ou inferior a 95 ns; ou
c. "Matrizes de plano focal" ndo "qualificadas para uso espacial" que possuam
elementos individuais com pico de resposta na banda de comprimentos de onda
superiores a 1200 nm, mas ndo superiores a 30000 nm;
b. "Sensores de imagem monoespectrais” ¢ "sensores de imagem multiespectrais” concebidos para
aplicagdes de detecgiio a distincia que possuam uma das seguintes caracteristicas:
1. Campo de visdo instantineo (IFOV) inferior a 200 prad (microrradianos); ou
2. Estarem previstos para funcionar na banda de comprimentos de onda superiores a 400 nm,
mas ndo superiores a 30000 nm e possuirem todas as seguintes caracteristicas:
a. Saida de dados de i 1magem em formato digital; e
b. Serem:
1. "Qualificados para uso espacial"; ou
2. Concebidos para funcionar a bordo de aeronaves, utilizarem detectores que
ndo sejam de silicio e possulrem de um IFOV inferior a 2,5 mrad
(milirradianos);
c. Equipamentos de imagem de "vis3o directa” que funcionem no espectro visivel ou infravermelho e
que possuam:
1. Tubos intensificadores de imagem referidos em 6A002.a.2; ou
2. "Matrizes de plano focal" abrangidas por 6A002.a.3;
Nota técnica:
A expressdo "visdo directa" refere-se a equipamentos de imagem que funcionem no espectro
visivel ou infravermelho e apresentem a um observador humano uma imagem directamente visivel,
sem a converterem num sinal electronico para visualizacdo televisiva, e ndo possam gravar ou
armazenar a imagem por meios fotogrdficos, electrénicos ou quaisquer outros.
Nota: 64002.c. ndo abrange os seguintes equipamentos dotados de fotocatodos que ndo sejam de
Gads nem de GalnAs:

a. Sistemas de alarme contra presengas indesejaveis em locais industriais ou civis ou
sistemas de contagem ou de controlo dos movimentos em zonas industriais ou de
trafego; :

b. Equipamentos médicos;

c. Equipamentos industriais utilizados na inspecg¢do, classificagdo ou andlise de

propriedades dos materiais;
Detectores de chama para fornos industriais;
e Equipamentos especialmente concebidos para utilizagées laboratoriais.
d. Componentes auxiliares especiais para sensores Gpticos:

1. Sistemas de refrigeragéo criogénicos "qualificados para uso espacial”;
2. Sistemas de refrigerago criogénicos nio "qualificados para uso espacial” com a
temperatura da fonte frigorifica inferior a 218 K (-55°C):
a. De ciclo fechado, com um tempo médio sem falhas (MTTF) especificado, ou um
tempo médio entre falhas (MTBF) superior a 2500 horas;
b. Mini-arrefecedores de Joule-Thomson (JT) com auto-regulagio, com didmetros
(exteriores) de poro inferiores a 8 mm;
3. Fibras opticas sensiveis especialmente fabricadas, em termos de composigdo ou de
estrutura, ou modificadas por revestimento, de modo a terem sensibilidade acustica, térmica,
inercial, electromagnética ou as radia¢bes nucleares;
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6A002 (continuagio)

e. "Matrizes de plano focal” "qualificadas para uso espacial” que possuam mais de 2048 elementos
por matriz e um pico de resposta na banda de comprimentos de onda superiores a 300 nm mas ndo
superiores a 900 nm.

6A003 Aparelhos de captaqﬁd e registo ou de captagdo e formagio de imagens

N.B.: VER TAMBEM 6A203.

N.B.: No que se refere aos aparelhos especialmente concebidos ou modificados para utilizagio
subaquitica, ver 8A002.d. € 8A002.e.

a. Aparelhos de captagio e registo de imagens:

L.

Maquinas de filmar de alta velocidade que utilizem qualquer formato de filme entre 8 mme
16 mm, inclusive, caracterizadas por o filme avangar continuamente durante todo o periodo
de filmagem e capazes de filmar a velocidades superiores a 13150 imagens/s;
Nota: 64003.a.1 ndo abrange mdquinas de filmar concebidas para fins civis.

Maquinas fotograficas mecanicas de alta velocidade, caracterizadas por o filme nio se
movimentar, capazes de fotografar a velocidades superiores a 1 000 000 de imagens/s para o
comprimento total do fotograma do filme de 35 mm ou a velocidades proporcionalmente
maiores para fotogramas de menor comprimento ow proporcionalmente menores para
fotogramas de maior comprimento;

Maquinas fotograficas mecénicas ou electronicas de registo continuo com velocidade de
registo superior a 10 mm/ps; '

Maquinas fotograficas electrénicas de imagens separadas com velocidade de registo
superior a 1 000 000 de imagens/s;

Magquinas fotograficas electrénicas com todas as seguintes caracteristicas:

a. Velocidade de obturagio electronica (capacidade de intercep¢do) superior a 1 us por
fotograma completo; ¢

b. Tempo de leitura que permita velocidades de registo de imagem superiores a 125
fotogramas completos por segundo;

b. Aparelhos de captagio e formagio de imagem:

Nota: 6A4003.b. ndo abrange as cimaras de video ou de televisdo especialmente concebidas para

radiodifusdo televisiva.

Céamaras de video com sensores de estado sdlido que possuam uma das seguintes
caracteristicas:

a. No que se refere as cdmaras monocromaticas (preto e branco), mais de 4x106 "pixels
activos" por matriz de estado sdlido;

b.  No que s¢ refere &s cimaras a cores com trés matrizes de estado sélido, mais de
4x100 "pixels activos" por matriz de estado sdlido; ou

c.  No que se refere as cdmaras a cores com uma matriz de estado sélido, mais de
12x106 "pixels activos”;
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6A003 a. (continuag@o)
2. Camaras de varrimento ¢ sistemas de cimaras de varrimento com todas as seguintes

6A004 Optica

caracteristicas:
a. Matrizes de detectores lineares com mais de 8192 elementos por matriz; e
b. Varrimento mecanico numa direcgéo;

Aparelhos de captagdo e formagio de imagem com intensificadores de imagem referidos em
6A002.a.2.a.;

Aparelhos de captago e formag3o de imagem com "matrizes de plano focal" abrangidas por

6A002.a.3; ‘

Nota: 6A4003.b.4 ndo abrange os aparelhos de captagdo e formagdo de imagens com
"matrizes de plano focal” lineares de doze elementos ou menos, que ndo usem
temporizagdo-e-integrag¢do no elemento, concebidos para uma das seguintes
utilizagées:

a. Sistemas de qlarme contra presencas indesejdveis em locais industriais ou
civis ou sistemas de contagem ou de controlo dos movimentos em zonas
industriais ou de trdfego;

b. Equipamentos industriais utilizados na inspec¢do ou monitorizagdo de fluxos
de calor em edificios, equipamentos ou processos industriais;

c. Equipamentos industriais utilizados na inspec¢do, classificagdo ou andlise de
propriedades dos materiais;

d. Equipamentos especialmente concebidos para utilizagdes laboratoriais; ou

e. Equipamentos médicos.

a. Espelhos 6pticos (reflectores):

1.

"Espelhos deformaveis" de superficie continua ou de elementos multiplos, bem como
componentes especialmente concebidos para esses espelhos, capazes de reposicionar
dinamicamente partes da superficie especular a frequéncias superiores a 100 Hz;

Espethos monoliticos leves de "densidade equivalente" média inferior a 30 kg/rn2 € massa
total superior a 10 kg;

Estruturas especulares "compésitas” ou celulares leves de "densidade equivalente” média
inferior a 30 kg/m2 ¢ massa total superior a 2 kg;

Espelhos direccionadores de feixes de didmetro ou comprimento do eixo principal superior
a 100 mm cujo plano dptico nfio apresente desvios superiores a lambda/2 (lambda
corresponde a 633 nm) e cuja largura de banda de controlo seja superior a 100 Hz;

b. Componentes dpticos de selenieto de zinco (ZnSe) ou de sulfureto de zinco (ZnS) transmissores na
banda de comprimentos de onda superiores a 3000 nm, mas ndo superiores a 25000 nm, que
possuam uma das seguintes caracteristicas:

1.
2.

'

Volume superior a2 100 cm?; ou
Didmetro ou comprimento do eixo principal superior a 80 mm e espessura (profundidade)
superior a 20 mm;
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6A004 (continuacio)
c. Componentes de sisternas opticos "qualificados para uso espaciﬁl":
1. Tornados mais leves, até menos de 20%, em termos de "densidade equivalente",

relativamente a uma pega maciga de referéncia de abertura e espessura idénticas;

Substratos em bruto e substratos tratados com revestimentos superficiais (monocamada ou
em camadas multiplas, metalicos ou dieléctricos, condutores, semicondutores ou isolantes)
ou com peliculas protectoras; -

Segmentos ou conjuntos de espelhos concebidos para serem montados no espago de forma a
constituirem um sistema dptico de abertura colectora equivalente a ou maior do que a de
uma Gptica inica com 1 metro de didmetro;

Fabricados a partir de materiais "compositos” de coeficiente de dilatagiio térmica linear
igual ou inferior a 5x10-0 em qualquer direcgio de coordenadas;

d. Equipamentos dpticos de comando:

1.

Especialmente concebidos para manterem o nimero de mérito da superficie ou a orientago
dos componentes "qualificados para uso espacial"-referidos em 6A004.c.1 ou 6A004.c.3.;

Com larguras de banda de direccionamento, seguimento, estabiliza¢éo ou alinhamento de
ressoadores iguais ou superiores a 100 Hz e precisdo igual ou inferior a 10 prad
(microrradianos);

Suspensdes por cardans com todas as seguintes caracteristicas:
a. Movimento giratério maximo superiora 5 ;
b Largura de banda igual ou superior a 100 Hz;
c. Erros de apontamento angular iguais ou inferiores a 200 prad (microrradianos); e
d Uma das seguintes caracteristicas:
1. Diametro ou comprimento do eixo principal superior a 0,15 m, mas nio
superior a 1 m e capacidade para aceleragdes angulares superiores a
2 rad (radianos)/sZ; ou
- 2. Didmetro ou comprimento do eixo principal superior a 1 m e capacidade para

aceleragdes angulares superiores a 0,5 rad (radianos)/sz;

Especialmente concebidos para manter o alinhamento de sistemas especulares de grupos de
elementos em fase ou de segmentos em fase constituidos por espelhos de didmetro de
segmento ou comprimento do eixo principal igual ou superiora 1 m.
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6A005" Lasers" nio referidos em 0B001.g.5. nem em 0B001.h.6., componentes e equipamentos opticos:

N.B.: VER TAMBEM 6A205.

Nota 1: Os "lasers" pulsantes abrangem os que funcionam num modo de ondas continuas com
sobreposi¢do de impulsos.

Nota 2: Os "lasers” de excitagdo por impulsos abrangem os que funcionam num modo de excitagdo
continua com sobreposicdo de uma excitagdo por impulsos.

Nota 3: O estatuto dos "lasers” Raman serd determinado pelos pardmetros dos "lasers” de
bombeamento. O "laser” de bombeamento podera ser qualquer um dos "lasers" a seguir
enumerados.

a. "Lasers" de gas:

1. "Lasers" de excimeros com um dos seguintes conjuntos de caracteristicas:

Comprimento de onda de saida ndo superior a 150 nm e com uma das seguintes
caracteristicas:

1. Energia de saida superior a 50 mJ por impulso; ou

2.  Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 1 W;
Comprimento de onda de saida superior a 150 nm, mas ndo superior a 190 nm, e com
uma das seguintes caracteristicas: }

1. Energia de saida superior a 1,5 J por impulso; ou

2.  Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 120 W;

Comprimento de onda de saida superior a 190 nm, mas ndo superior a 360 nm, e com
uma das seguintes caracteristicas:

1. Energia de saida superior a 10 J por impulso; ou

2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 500 W; ou

Comprimento de onda de saida superior a 360 nm e com uma das seguintes
caracteristicas: ,

1. Energia de saida superior a 1,5 J por impulso; ou

2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 30 W;

No caso dos "lasers" de excimeros especialmente concebidos para equipamento
litogrdfico, ver 3B001.

2. "Lasers" de vapores metalicos:

"Lasers" de cobre (Cu) com uma poténcia de saida média ou em ondas continuas
superior a 20 W;

"Lasers" de ouro (Au) com uma poténcia de saida média ou em ondas continuas
superiora 5 W;

"Lasers" de s6dio (Na) com uma poténcia de saida superiora 5 W;

"Lasers" de bario (Ba) com uma poténcia de saida média ou em ondas continuas
superior a2 W; ’ ’
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6A005 a. (continuagio)
3. "Lasers" de mondxido de carbono (CO) com uma das seguintes caracteristicas:
a. Energia de saida superior a 2 J por impulso e "poténcia de pico" pulsante superior a
5kW; ou
b.  Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 5 kW;

"Lasers" de didxido de carbono (CO5) com uma das seguintes caracteristicas:

a. Poténcia de saida em ondas continuas superior a 15 kW;
b.  Saida pulsante com "duragio de impulso” superior a 10 ps e com uma das seguintes
caracteristicas: ’
1. Poténcia de saida média superior a 10 kW; ou
2. "Poténcia de pico" pulsante superior a 100 kW; ou
c. Saida pulsante com "durag¢do de impulso" igual ou inferior a 10 us e com uma das
seguintes caracteristicas:
1. Energia superior a 5 J por impulso; ou
2. Poténcia de saida média superior a 2,5 kW;

"Lasers quimicos™: .
a. "Lasers" de fluoreto de hidrogénio (HF);

b. "Lasers" de fluoreto de deutério (DF);
c. "Lasers de transferéncia™: -
1. "Lasers" de oxigénio-iodo (07-I);

2. "Lasers" de fluoreto de deutério-diéxido de carbono (DF-COz);

"Lasers" de ides de cripton ou de ides de argon com uma das seguintes caracteristicas:

a. Energia de saida superior a 1,5 J por impulso e "poténcia de pico" pulsante superior a
50 W; ou
b. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 50 W;

Outros "lasers" de gds com um dos seguintes conjuntos de caracteristicas:
Nota: 64005.a.7. ndo abrange os "lasers" de azoto.

a. Comprimento de onda de saida niio superior a 150 nm e com uma das seguintes
caracteristicas:
1. Energia de saida superior a 50 mJ por impulso e "poténcia de pico" pulsante
superiora 1 W; ou . :
2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superiora 1 W,
b. Comprimento de onda de saida superior a 150 nm, mas n@o superior a 800 nm, e com.
uma das seguintes caracteristicas:

1. Energia de saida superior a 1,5 J por impulso e "poténcia de pico" pulsante
superior a 30 W; ou
2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 30 W;
c. Comprimento de onda de saida superior a 800 nm, mas n3o superior a 1400 nm, e

com uma das seguintes caracteristicas:
1.  Energia de saida superior a 0,25 J por impulso e "poténcia de pico” pulsante
superior a 10 W; ou
2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 10 W; ou -
d. Comprimento de onda de saida superior a 1400 nm e poténcia de saida média ou em
ondas continuas superiora 1 W;
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6A005 (continuagio)

€

b.

Lasers de semicondutores com um comprimento de onda inferior a 950 mm ou supertor a
2000 mm:

1. "Lasers" singulares de semicondutores de modo transversal tinico com uma poténcia de
saida média ou em ondas continuas superior a 100 mW.

2. "Lasers" singulares de semicondutores de modo transversal multiplo e agregados de "lasers"
singulares de semicondutores, com uma das seguintes caracteristicas:

a. Energia de saida superior a 500 pJ por impulso e "poténcia de pico" pulsante superior
al0W;ou

b. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 10 W.

Nota técnica:

Os "lasers" de semicondutores sdo vulgarmente designados por diodos "laser".

Nota 1: 64005.b. inclui os "lasers" de semicondutores com conectores de saida dpticos (p.
ex., espirais de fibras dpticas).

Nota 2: O estatuto dos "lasers"” de semicondutores especialmente concebidos para outros
equipamentos serd determinado pelo estatuto desses equipamentos.

"Lasers" de estado sélido:
1. "Lasers" "sintonizaveis" com um dos seguintes conjuntos de caracteristicas:
j Cé

Nota: 64005.c.1. abrange "lasers" de titdnio-safira (Ti:Al303), tilio-YAG (Tm:YAG),
tilio-YSGG (Tm:YSGG), alexandrite (Cr:BeAl3Oy ) e de centro de cor.

a. Comprimento de onda de saida inferior a 600 nm e com uma das seguintes
caracteristicas:

1. Energia de saida superior a 50 mJ por impulso e "poténcia de pico" pulsante
superior a 1 W; ou

.2 Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 1 W;

b.  Comprimento de onda de saida igual ou superior a 600 nm, mas ndo superior a
1400 nm, e com uma das seguintes caracteristicas:
1. Energia de saida superior a 1 J por impulso e "poténcia de pico" pulsante
superior a 20 W; ou ’
2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 20 W; ou

c. Comprimento de onda de saida superior a 1400 nm e com uma das seguintes
caracteristicas:

1. Energia de saida superior a 50 mJ por impulso e "poténcia de pico" pulsante
superiora 1 W; ou '
2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 1 W;
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6A005 c. (continuag@o)

2. "Lasers" ndo "sintonizaveis":

Nota: 64005.c.2. abrange os "lasers" de estado sdlido de transi¢do atémica.

a. "Lasers" de vidro dopado com neodimio:

1.

2.

"Lasers de Q comutado” com uma das seguintes caracteristicas:

a. Energia de saida superior a 20 J, mas ndo superior a 50 J, por impulso ¢
poténcia de saida média superior a 10 W; ou

b.  Energia de saida superior a 50 J por impulso;

"Lasers" que ndo sejam "de Q comutado” com uma das seguintes

caracteristicas:

a. Energia de saida superior a 50 J, mas nfio superior a 100 J, por impulso
e poténcia de saida média superior a 20 W; ou

b. Energia de saida superior a 100 J por impulso;

b. "Lasers" (n3o de vidro) dopados com neodimio, com comprimento de onda de saida
superior a 1000 nm, mas néo superior a 1100 nm:

Nota:

3.

No que se refere aos "lasers" (ndo de vidro) dopados com neodimio com
comprimento de onda de saida ndo superior a 1000 nm ou superior a
1100 nm, ver 64005.c.2.c.

"Lasers de Q comutado" de modo bloqueado com excitagdo por impulsos,
com "duragdo de impulso" inferior a 1 ns e com uma das seguintes
caracteristicas:

a. "Poténcia de pico" superior a 5 GW;
b. Poténcia de saida média superior a 10 W; ou
c. Energia superior a 0,1 J por impulso;

"Lasers de Q comutado” com excitagdo por impulsos, com duragio de
impulso igual ou superior a 1 ns, e com uma das seguintes caracteristicas:

a. Saida em modo transversal unico com:
1. "Poténcia de pico" superior a 100 MW;
2. Poténcia de saida média superior a 20 W; ou
- 3. Energia superior a 2 J por impulso; ou
b. Saida em modo transversal miltiplo com:
1. "Poténcia de pico" superior a 400 MW;
2. Poténcia de saida média superior a 2 kW; ou
3. Energia superior a 2 J por impulso;

"Lasers" que ndo "de Q comutado” de excitagio por impulsos, com:
a. Saida em modo transversal inico com uma das seguintes
caracteristicas:
1. "Poténcia de pico" superior a 500 kW; ou
2. Poténcia de saida média superior a 150 W; ou
b.  Saida em modo transversal multiplo com uma das seguintes
caracteristicas:
1. "Poténcia de pico" superior a 1 MW; ou
2. Poténcia média superior a 2 kW;
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6A005 c. 2. b. (continuagio)
4. "Lasers" de excitagfio continua com uma das seguintes caracteristicas:
, a. Saida em modo transversal unico com:
1. "Poténcia de pico" superior a 500 kW; ou
2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a
150 W; ou
b.  Saida em modo transversal miltiplo com uma das seguintes
caracteristicas:
1. "Poténcia de pico" superior a 1 MW; ou
2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a
2 kW;
c. Outros "lasers" nao "sintonizaveis" com um dos seguintes conjuntos de
caracteristicas:
1. Comprimento de onda inferior a 150 nm e com uma das seguintes
caracteristicas:
a. Energia de saida superior a 50 mJ por impulso e "poténcia de pico"
pulsante superiora 1 W; ou
b. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superiora 1 W;
2. Comprimento de onda igual ou superior a 150 nm, mas nio superior a
800 nm, e com uma das seguint€s caracteristicas:
a. Energia de saida superior a 1,5 J por impulso e "poténcia de pico"
pulsante superior 2 30 W; ou
b. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 30 W;
3. Comprimento de onda superior a 800 nm, mas néo superior a 1400 nm:
a. "Lasers de Q comutado" com:
1. Energia de saida superior a 0,5 J por impulso e "poténcia de
pico" pulsante superior a 50 W; ou
2. Poténcia de saida média superior a:
a. 10 W, no que se refere aos "lasers" de modo transversal
Unico;
b.  30W, no que se refere aos "lasers" de modo transversal
multiplo;
b.  "Lasers" que ndo sejam "de Q-comutado” com:
L. Energia de saida superior a 2 J por impulso e "poténcia de
pico" pulsante superior a 50 W; ou
2. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a
50 W; ou
4, Comprimento de onda superior a 1400 nm e com uma das seguintes
caracteristicas:
a. Energia de saida superior a 100 mJ por impulso ¢ "poténcia de pico"
pulsante superior a 1 W; ou
b. Poténcia de saida média ou em ondas continuas superiora 1 W;
d. "Lasers" de corantes ¢ de outros liquidos, com um dos seguintes conjuntos de caracteristicas:
1. Comprimento de onda inferior a 150 nm e:
a. Energia de saida superior a 50 mJ por impulso e "poténcia de pico" pulsante superior
alW;ou

b. Poténcia de saida medla ou em ondas continuas superiora 1 W;
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6A005 d. (continuagio)

2.

Comprimento de onda igual ou superior a 150 nm, mas nfo superior a 800 nm, e com uma

das seguintes caracteristicas:

a. Energia de saida superior a 1,5 J por impulso e "poténcia de pico" pulsante superior a
20 W;
Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 20 W; ou

C. Um oscilador de modo longitudinal tinico pulsante com poténcia de saida média
superior a 1 W e taxa de repeti¢fo superior a 1 kHz se a "duragio do impulso” for
inferior a 100 ns;

Comprimento de onda superior a 800 nm, mas néo superior a 1400 nm, e com uma das

seguintes caracteristicas:

a. Energia de saida superior a 0,5 J por impulso e "poténcia de pico" pulsante superior a
10 W; ou

b.  Poténcia de saida média ou em ondas continuas superior a 10 W; ou

Comprimento de onda superior a 1400 nm e com uma das seguintes caracteristicas:

a. Energia de saida superior a 100 mJ por impulso e "poténcia de pico” pulsante
superior a 1 W; ou

b.  Poténcia de saida média ou em ondas continuas superiora 1 W;

€. Componentes:

1.

Espelhos arrefecidos, quer por arrefecimento activo, quer por arrefecimento por tubos de
calor;

Nota técnica: .

O arrefecimento activo é uma técnica de arrefecimento de componentes opticos
caracterizada pela circulagdo de fluidos refrigerantes debaixo da superficie optica desses
componentes (concretamente menos de 1 mm abaixo da superficie optica), de modo a
remover calor.

Espelhos 6pticos ou componentes 6pticos ou electro-dpticos transmissivos ou parcialmente
transmissivos especialmente concebidos para utilizagfio juntamente com "lasers"
comandados;

f. Equipamentos Opticos:

N.B.: No que se refere aos elementos dpticos de abertura comum que possam ser utilizados em

aplicagées de "lasers de super alta poténcia” ("SHPL") ver a Lista de Material de Guerra.

Equipamentos de medigfio dindmica de frentes de onda (fases) capazes de cartografar pelo

menos 50 posi¢des na frente de onda de um feixe, com uma das seguintes caracteristicas:

a. Frequéncia de registo igual ou superior a 100 Hz e discriminagio de fase de pelo
menos 5% do comprimento de onda do feixe; ou

b.  Frequéncia de registo igual ou superior a 1000 Hz e discriminag3o de fase de pelo
menos 20% do comprimento de onda do feixe;

Equipamentos de diagnéstico com "laser" capazes de medir erros de direccionamento
angular de feixes de sistemas "SHPL" iguais ou inferiores a 10 prad;

Equipamentos e componentes 6pticos especialmente concebidos para a combinagio
coerente dos feixes em sistemas agregados "SHPL" em fase, com uma precisio de

lambda/10 no comprimento de onda pretendido, ou 0,1 pm, adoptando-se o valor mais
baixo;

Telescopios de projecgio especialmente concebidos para serem utilizados com sistemas
"SHPL".
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6A006 "Magnetémetros”, "

gradiometros magnéticos", "gradiémetros magnéticos intrinsecos" e respectivos
sistemas de compensagio, bem como componentes especialmente concebidos para os mesmos:

- Nota: 64006 ndo abrange os instrumentos especialmente concebidos para medi¢ées biomagnéticas

utilizados no diagndstico médico.

a. "Magnetémetros” que utilizem as tecnologias dos "supercondutores”, do bombeamento éptico ou
da precessdo nuclear (do protio/de Overhauser), com "nivel de ruido" (sensibilidade) inferior a
(melhor do que) 0,05 nT rms por raiz quadrada de Hz;

b. "Magnetémetros"” de bobina de indugdo com "nivel de ruido" (sensibilidade) inferior a (melhor do
que) qualquer dos seguintes valores:
1. 0,05 nT rms por raiz quadrada de Hz a frequéncias inferiores a 1 Hz;
2. 1x10-3 nT rms por raiz quadrada de Hz a frequéncias iguais ou superiores a 1 Hz, mas nio
superiores a 10 Hz; ou
3. 1x10-4 nT rms por raiz quadrada de Hz a frequéncias superiores a 10 Hz;
c. "Magnetémetros” de fibras 6pticas com "nivel de ruido” (sensibilidade) inferior a (melhor do que)

1 nT rms por raiz quadrada de Hz;

d. ™ "Gradiémetros magnéticos" que utilizem vérios "magnetémetros" referldos nos pontos 6A006.a.,
6A006.b. ou 6A006.c.;

e. "Gradiémetros magnéticos intrinsecos" de fibras opticas com "nivel de ruido" (sensibilidade) de
gradiente de campo magnético inferior a (melhor do que) 0,3 n'T/m rms por raiz quadrada de Hz;

f. “Gradidmetros magnéticos intrinsecos" que utilizem "tecnologia" que no seja a das fibras opticas,
com "nivel de ruido" (sensibilidade) de gradiente de campo magnético inferior a (melhor do que)
0,015 nT/m rms por raiz quadrada de Hz;

g. Sistemas de compensagio magnética para sensores magnéticos concebidos para serem utilizados
em plataformas moveis;

h. Sensores electromagnéticos "supercondutores” que tenham componentes fabricados com materiais
"supercondutores” e com todas as seguintes caracteristicas:
1. Estarem concebidos para funcionar a temperaturas inferiores  "temperatura critica" de pelo
menos um dos seus constituintes "supercondutores" (incluindo os dispositivos de efeito
Josephson ¢ os dispositivos "supercondutores” de interferéncia quéntica (SQUID));

2. Estarem concebidos para detectar variagdes do campo electromagnético a frequéncias iguais
ou inferiores a 1 Hz; e

3. Com uma das seguintes caracteristicas:
a. Incluirem dispositivos-"supercondutores" de interferéncia quantica (SQUID) de filme
fino com dimensdo minima de elemento inferior a 2 um e circuitos de acoplamento
de entrada e de saida associados; v
b.  Estarem concebidos para funcionar com uma oscilagdo de campo magnético superior

a 1x106 quanta de fluxo magnético por segundo;

c. Estarem concebidos para funcionar no campo magnético da Terra sem blindagem
magnética; ou

d.  Terem um coeficiente de temperatura inferior a (menor do que) 0,1 quantum de fluxo
magnético/K.
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6A007

6A008

Medidores de gravidade (gravimetros) gradiémeti'os de gravidade:
N.B.: VER TAMBEM 6A107.

a. Gravimetros concebidos ou madificados para utilizag@o terrestre com precisgo estatica inferior a
(melhor do que) 10 pgal;
Nota: 6A007.a. ndo abrange os gravimetros para utilizagdo terrestre com elemento de quartzo
(tipo Worden).

b. Gravimetros concebidos para plataformas méveis, com todas as seguintes caracteristicas:
1. Precisdo estatica inferior a (melhor do que) 0,7 mgal; e
2. Precisio em servigo {operacional) inferior a (methor do que) 0,7 mgal, atingindo o registo
em estado estacionario em menos de 2 minutos, sob qualquer combinag@o de compensagdes
correctivas e influéncias dindmicas associadas;

c. Gradiémetros de gravidade.
Sistemas, equipamentos e conjuntos de radar com uma das seguintes caracteristicas, bem como
componentes especialmente concebidos para os mesmos:

N.B.: VER TAMBEM 6A108.

Nota: 64008 ndo abrange: ' -

a. Radares de vigildncia secundarios (SSR);
b.  Radares instalados em automoveis,” concebidos para a prevengio de colisées;
c. Visores ou monitores utilizados no controlo do trdfego aéreo (ATC) que ndo tenham mais
de 12 elementos de resolugdo por mm;
d. Radares meteorologicos.
a. Funcionamento a frequéncias compreendidas entre 40 GHz ¢ 230 GHz ¢ poténcia de saida média

superior a 100 mW;

b. Banda sintonizdvel de largura superior a + 6,25% da "frequéncia central de funcionamento";
Nota técnica:
A "frequéncia central de funcionamento” é igual a metade da soma das frequéncias de
funcionamento especificadas mais elevada e mais baixa.

c. Possibilidade de funcionamento simultineo em mais de duas frequéncias portadoras;

d. Possibilidade de funcionamento em modos radar de abertura sintética (SAR), de abertura sintética
inversa (ISAR) ou a bordo com observagio lateral (SLAR);

e. "Agregados de antenas com relagio de fase orientveis electronicamente”;

f. Possibilidade de determinagdo da altura de alvos néo cooperativos;
Nota: 6A4008.f ndo abrange os equipamentos de radar de aproximagdo de precisdo (PAR)
conformes com as normas da OACI.

g. Especialmente concebidos para funcionamento a bordo (montados em balées ou em células de
aeronaves) e com capacidade de "processamento de sinais" Doppler para a detecgdo de alvos
moveis; :
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6A008 (continuagio)
h. Com sistemas de processamento de sinais de radar que utilizem:

>

1. Técnicas de "espectro de radar alargado”; ou
2. Técnicas de "agilidade de frequéncia de radar";

Possibilidade de funcionamento terrestre com "cobertura efectiva do radar" superior a 185 km;
Nota: 6A008.i. ndo abrange:

a. Os radares de vigildncia de zonas de pesca de funcionamento terrestre;

b. Os equipamentos de radar terrestres especialmente concebidos para o controlo do
trdfego aéreo em voo, desde que sejam preenchidas todas as seguintes condigdes:
1. A "cobertura efectiva do radar" mdxima seja igual ou inferior a 500 km;
2. O equipamento esteja configurado de tal modo que os dados dos alvos do

radar so possam ser transmitidos num sentido, do equipamento de radar para
um ou mais centros civis de controlo do trdafego aéreo.

3. Nao esteja prevista a possibilidade de controlo remoto da velocidade de
varrimento do radar a partir do centro de controlo do trdfego aéreo em voo; e
4. O equipamento se destine a instalagdo fixa. '
c. Os radares de rastreio de balées meteorolégicos.

Radares de "laser” ou equipamentos LIDAR (Light Detection and Ranging) de detecgiio e

localizag@o por "laser" com uma das seguintes caracteristicas: -

1. "Qualificados para uso espacial”; ou

2. Que utilizem técnicas de detecgdo heterédina ou homédina coerente e tenham uma
resolugdo angular inferior a (melhor do que) 20 prad;

Nota: 64008.). ndo abrange os equipamentos LIDAR especialmente concebidos para
levantamentos topogrdficos ou observagdo meteoroldgica.

Equipados com subsistemas de processamento de sinais que utilizem "compresséo de impulsos",
com uma das seguintes caracteristicas:

1. Relagio de "compressio de impulsos" superior a 150; ou

2. Largura de impulso inferior a 200 ns; ou

Equipados com subsistemas de processamento de dados com uma das seguintes caracteristicas:
1. "Seguimento automatico do alvo", com previsdo, em qualquer rotagio da antena, da posi¢do
do alvo para além do momento de passagem do feixe da antena subsequente;
Nota: 64008.1.1. ndo abrange os meios de alerta de sistemas de controlo do trdfego aéreo
(CTA) em caso de trajectorias incompativeis, nem os radares maritimos ou

portudrios.
2. Célculo da velocidade do alvo a partir de radares primarios, com velocidades de varrimento
ndo periddicas (variaveis);
3. Opg¢des para reconhecimento automético de padrdes (identificagdo de caracteristicas) e

comparagio com bases de dados de caracteristicas de alvos (imagens ou formas de ondas)
para identificag3o.ou classificagio de alvos; ou
4. Sobreposu;ao e correlagio, ou fusdo, dos dados dos alvos, obtidos a partir de dois ou mais
"sensores de radar interligados" e "geograficamente dispersos", para melhoramento da
representagdo dos alvos e sua discriminagio.
Nota: 64008.1.4. ndo abrange os sistemas, equipamentos e conjuntos utilizados no
controlo do trdfego maritimo.
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6A102 Detectores resistentes as radiagdes, ndo referidos em 6A002, utilizados na protecgio contra efeitos
nucleares (por exemplo, impulsos electromagnéticos (EMP), raios-X, efeitos combinados de sopro e
térmico) e utilizaveis em "misseis", concebidos ou dimensionados para suportarem niveis de radiagdo
iguais ou superiores a uma dose total de irradiagdo de 5x10° rad (silicio).
Nota técnica:
Em 64102, entende-se por detector um dispositivo mecénico, eléctrico, dptico ou quimico que identifique
e memorize, ou registe, automaticamente estimulos como variagées da pressdo ou da temperatura
ambientes, sinais eléctricos ou electromagnéticos ou radiagées provenientes de materiais radioactivos.
6A107 Medidores de gravidade (gravimetros) e respectivos componentes e gradidmetros de gravidade, tais como:
a. Gravimetros, para além dos indicados em 6A007.b, concebidos ou modificados para utilizagdo
aeroniutica ou maritima, com uma precisdo estatica ou em servigo inferior a (melhor do que)
0,7 mgal, atingindo o registo em estado estacionario em dois minutos ou menos;
b. Componentes especialmente concebidos para os gravimetros referidos em 6A007.b ou 6A107.3, €
para os gradiémetros de gravidade referidos em 6A007.c.
6A108 Sistemas de radar e sistemas de rastreio ndo referidos em 6A008:
a. Sistemas de radar e sistemas de radar a laser concebidos ou modificados para utilizagdo em
veiculos langadores espaciais, referidos em 9A004, ou em foguetes-sonda, referidos em 9A104;
b. Sistemas de rastreio de precis3o, utiliziveis para "misseis":

1. Sistemas de rastreio que utilizem descodificadores em combinagio quer com referéncias a
superficie ou aerotransportadas, quer com sistemas de navegago por satélite, para medir em
tempo real a posigio e a velocidade em voo;

2. Radares de telemetria com sistemas associados de rastreio 6pticos/infravermelhos e com
todas as caracteristicas seguintes:

a. Resolugio angular superior a 3 milirradianos (0,5 mil);
b. Alcance igual ou superior a 30 km e resolug@o de alcance superior a 10 m rms;
c. Resolugdo de velocidade superior a 3 m/s.
6A202 Tubos fotomultiplicadores com ambas as seguintes caracteristicas:
a. Superficie do fotocatodo superior a 20 cm?; e
b. Tempo de subida do impulso anddico inferior a 1 ns.
6A203 Aparelhos de captag@o ¢ registo ou de captagio e formagdo de imagens e respectivos componentes nao

referidos em 6A003:

a. Maquinas fotograficas mecanicas de espelho rotativo e componentes especialmente concebidos
' para essas maquinas:
1. Maéquinas fotograficas de imagens separadas com velocidades de registo superiores a
' 225 000 imagens por segundo; '
2. Maquinas fotogréficas de registo continuo com velocidades de registo superiores a 0,5 mm
. por microssegundo;
Nota: Em 64203.a., os componentes destas mdquinas incluem as respectivas unidades
sincronizadoras electronicas e conjuntos de rotores constituidos por turbinas, espelhos e
chumaceiras.
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6A203 (continuagio)

b. Maquinas fotograficas electrénicas de registo continuo e de imagens separadas e respectivos tubos

' e dispositivos:

1. Magquinas fotogréficas electronicas de registo continuo com resolugdo temporal igual ou
inferior a 50 ns;

2. Tubos de registo continuo para as maquinas especificadas em 6A203.b.1;

3.  Maquinas fotograficas electrénicas (ou com obturador electrénico) de imagens separadas
com tempo de exposi¢io por imagem igual ou inferior a 50 ns;

4.  Tubos de imagens separadas e dispositivos integrados para imagem para utilizag3o nas
maquinas fotograficas abrangidas por 6A203.b.3:

a. Tubos de intensificagio de imagem focados a curta distincia com o fotocatodo
depositado num revestimento condutor transparente, de modo a reduzir a resisténcia
superficial do fotocatodo;

b. Tubos vidicon com placa intensificadora de silicio (SIT), caracterizados por um
sistema rapido que permite modular os fotoelectrSes provenientes do fotocatodo
antes de estes incidirem na placa SIT;

c. Obturadores electro-6pticos com célula de Kerr ou de Pockels; ou

d. Outros tubos de imagens separadas e outros dispositivos integrados para imagem
com tempo de selecgdo de imagens rapidas inferior a 50 ns, especialmente
concebidos para as maquinas fotograficas abrangidas por 6A203.b.3;

c. Céamaras de TV resistentes a radiag3es, ou respectivas lentes, especialmente concebidas ou
preparadas para suportarem uma dose total de radiagdes superior a 50x103 Gy (silicio) (5x106 rad
(silicio)) sem que o seu funcionamento seja afectado.

Nota técnica:
O termo Gy (silicio) refere-se a energia, em Joules por kg, absorvida por uma amostra de silicio
ndo protegida exposta a radiagdes ionizantes.
6A205 "Lasers" amplificadores e osciladores para "lasers" ndo referidos em 0B001.g.5., 0B001.h.6. € 6A005.:
a. Lasers idnicos de rgon com ambas as seguintes caracteristicas:
1.  Funcionamento a comprimentos de onda compreendidos entre 400 nm e 515 nm; €
2. Poténtia de saida média superior a 40 W;
b. Osciladores para "lasers” de corantes de modo tnico sintonizaveis que funcionem em regime
pulsante, com todas as seguintes caracteristicas:
1. Comprimentos de onda compreendidos entre 300 nm e 800 nm;
2. Poténcia de saida média superiora 1 W;
3. Taxa de repetigdo superior a 1 kHz; e
4 Duragio do impulso inferior a 100 ns;
c. Amplificadores ¢ osciladores para "lasers" de corantes sintonizaveis que funcionem em regime

pulsante, com todas as seguintes caracteristicas:

1.  Comprimentos de onda compreendidos entre 300 nm € 800 nm;
2. Poténcia de saida média superior a 30 W;

3. Taxa de repeti¢3o superior a 1 kHz; e

4. Duragdo do impulso inferior a 100 ns;

Nota: 64205.c ndo abrange os osciladores de modo unico.
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6A205 (continuag@o)
d. "Lasers" pulsantes de dioxido de carbono com todas as seguintes caracteristicas:
1. Comprimentos de onda compreendidos entre 9000 nm ¢ 11000 nm;
2. Taxa de repeti¢do superior a 250 Hz;
3. Poténcia de saida média superior a 500 W; ¢
4, Duragfo do impulso inferior a 200 ns;
e. Conversores Raman de para-hidrogénio concebidos para funcionar com um comprimento de onda
de saida de 16 micrémetro e uma taxa de repetigdo superior a 250 Hz.
f. "Lasers" pulsantes, de Q comutado (n#o de vidro) dopados com neodimio, com todas as seguintes
caracteristicas:
1. Comprimento de onda de saida superior a 1000 nm, mas ndo superior a 1100 nm;
2. Durag@o do impulso igual ou superiora 1 ns, ¢
3. Saida de modo transversal multiplo com uma poténcia média superior a 50 W.
6A225 Interferémetros de velocidade para medicdo de velocidades superiores a 1 km/s durante periodos
' inferiores a 10 microssegundos.
Nota: 64225 abrange interferometros de velocidade como os VISAR (Velocity Interferometer System for
Any Reflector) e os DLI (Doppler laser interferometers).
6A226 Sensores de pressao: )
a. Manémetros de manganina para pressdes superiores a 10 GPa;
b. Transdutores de pressdo de quartzo para pressdes superiores a 10 GPa.
6B Equipamentos de ensaio, de inspecgiio e de producio
6B004 Equipamentos dpticos
a. Equipamentos para a medig3o de reflectincias absolutas com uma precisio de + 0,1% do valor da
reflectincia; .
b. Equipamentos nio destinados 4 medi¢ao da dispersdo luminosa em superficies opticas, com uma

abertura de passagem de luz superior a 10 cm e especialmente concebidos para efectuar a medigdo
optica sem contacto do nimero de mérito (perfil) de superficies 6pticas ndo-planas com uma
“precisdo” de pelo menos (melhor do que) 2 nm em relago ao perfil requerido.

Nota: 6B004 ndo abrange os microscopios.
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6B007 Equipamentos para produzir, alinhar ou calibrar gravimetros para utilizago terrestre com precisdo estatica
superior a 0,1 mGal.

6B008 Sistemas pulsantes para a medigdo da sec¢fo transversal de radares, que emitam impulsos de duragio
igual ou inferior a 100 ns, bem como componentes especialmente concebidos para esses sistemas.
N.B.: VER TAMBEM 6B108.

6B108 Sistemas, ndo referidos em 6B008, especialmente concebidos para a medigio da secgio transversal dos
radares, utilizaveis para "misseis" e outros subsistemas.

6C Materiais
6C002 Materiais sensores opticos:
a. Telirio (Te) elementar com um grau de pureza de 99,9995% ou superior;
b. Monocristais de telureto de cddmio e zinco (CdZnTe) com um teor de zinco inferior a 6% em

massa, ou de telureto de cddmio (CdTe), ou ainda de telureto de mercurio e cddmio (HgCdTe) de
qualquer grau de pureza, incluindo placas epitaxiais destes materiais;

6C004 Materiais opticos: : .
a. "Substratos em bruto” de selenieto de zinco (ZnSe) e de sulfureto de zinco (ZnS) obtidos por
deposigdo em fase vapor por processo quimico, com uma das seguintes caracteristicas:
1. Volume superior 2 100 cm3; ou '
2. Diametro superior a 80 mm e espessura de 20 mm ou superior;
b. Cristais piriformes dos seguintes materiais electro-épticos:

1. Arsenato de potassio e titanilo (KTA);
2. Selenieto de prata e galio (AgGaSey);

3. Selenieto de télio e arsénio (Tl3AsSe3, também designado por TAS);

c. Materiais 6pticos ndo lineares com todas as seguintes caracteristicas:
1. Susceptibilidade de terceira ordem (qui 3) de 10-6m2/v2 ou superior; €
2. Tempo de resposta inferior a 1 ms;
d. "Substratos em bruto” de carboneto de silicio ou depdsitos berilio/berilio (Be/Be) de didmetro ou

comprimento do eixo principal superior a 300 mm,;
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6C004 (continuag@o)
e. Vidro, incluindo silica fundida, vidro fosfatado, vidro fluorofosfatado, fluoreto de zircénio (ZrF4)
e fluoreto de hafnio (HfF4), com todas as seguintes caracteristicas:
1. Concentragio do ido hidroxilo (OH-)inferior a 5 ppm;
2. Teor de impurezas metalicas inferior a 1 ppm; €
3. Grande homogeneidade (em termos de variag3o do indice de refracgdo), inferior a 5x1076;
f. Diamantes artificiais, com taxa de absorgdo inferior a 10~3 cm™! nos comprimentos de onda
superiores a 200 nm, mas néo superiores a 14000 nm;
6C005 Materiais cristalinos artificiais para "lasers" em formas brutas:
a. Safiras dopadas com titanio;
b. Alexandrite.
6D Suporte légico
6D001 "Suportes 16gicos" especialmente concebidos para o "desenvolvimento" ou a "produgio” dos
equipamentos referidos em 6A004, 6A005, 6A008 ou 6B008.
6D002 "Suportes légicos" especialmente concebidos para a "utilizac;éo" dos equipamentos referidos em
6A002.b., 6A008 ou 6B0O0S.
6D003 Outros "suportes logicos™:

a, 1. "Suportes logicos" especialmente concebidos para a formag#o de feixes acusticos para
"processamento em tempo real" de dados acusticos, para recepgdo passiva utilizando
agregados de hidrofones rebocados; :

2. "Cédigo-fonte" para o "processamento em tempo real" de dados acusticos, para recepgao
passiva utilizando agregados de hidrofones rebocados;

3. “Suportes l6gicos" especialmente concebidos para a formagio de feixes acusticos para o
“processamento-em tempo real" de dados aciisticos para recepgdo passiva utilizando
sistemas de cabos submarinos, de fundo ou suspensos; ‘

4. "Cédigo-fonte" para o "processamento em tempo real” de dados acusticos para recep¢ao
passiva utilizando sistemas de cabos submarinos, de fundo ou suspensos;
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6D003 (continuagdo)

b. 1.

"Suportes l6gicos" especialmente concebidos para sistemas de compensagio magnética
aplicados em sensores magnéticos concebidos para serem utilizados em plataformas méveis;
"Suportes légicos" especialmente concebidos para a detecgfio de anomalias magnéticas em
plataformas moéveis;

c. "Suportes 16gicos" especialmente concebidos para corrigir influéncias dindmicas em gravimetros
ou gradiometros de gravidade;

d 1.

"Programas" de aplicagio de "suportes logicos" de controlo do trifego aéreo residentes em

computadores de utilizagdo geral localizados em centros de controlo do trafego aéreo, com

uma das seguintes caracteristicas:

a. Processamento e visualizagio de mais de 150 "informagdes do eco do radar"
simultineas;

b.  Aceitagio de dados de alvos de radar provenientes de mais de quatro radares
primarios;

"Suportes logicos" para a concepgdo ou "produgio” de radomes:

a. Especialmente concebidos para proteger os "agregados de antenas com relagéo de
fase orientaveis electronicamente" referidos em 6A008.¢.; e )

b. De que resulte um diagrama de antena com um "nivel médio dos lobos laterais" mais
de 40 dB inferior ao pico do feixe principal.
Nota técnica: _
O "nivel médio dos lobos laterais" referido em 6D003.d.2.b. mede-se em todo o
conjunto, com excepgdo da parte angular do feixe principal e dos dois primeiros
lobos laterais de cada lado do feixe principal.

6D102 "Suportes 1dgicos" especialmente concebidos para "utilizagdo" dos bens referidos em 6A108.

6D103 "Suportes lég—icos" para o processamento de dados obtidos gragas aos sistemas referidos em 6A108.b.
registados apos voo, que permitam determinar a posi¢do de um veiculo ao longo da sua trajectéria de voo.
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6E Tecnologia

6E001 "Tecnologia", na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento™ dos equipamentos,

. materiais ou "suportes légicos" referidos em 6A, 6B, 6C ou 6D.

6E002 "Tecnologia", na acep¢o da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "producdo” dos equipamentos ou
materiais referidos em 6A, 6B ou 6C.

6E003 Outras "tecnologias™:

a. 1. "Tecnologia" de revestimento e tratamento de superficies Opticas, "necessaria" para se
atingirem uniformidades de 99,5% ou superiores, aplicada a revestimentos épticos de
didmetro ou comprimento do eixo principal igual ou superior a 500 mm e com perda total
(absorgo e dispersio) inferior a 5x1073;

N.B.: Ver também 2E003.f.

2. "Tecnologia" de fabrico dptico utilizando técnicas de tomeamento com ponta de diamante
tinica para produzir acabamentos de superficie de precisdo superior 2 10 nm rms em
superficies ndo planas de area superior a 0,5 m2;

b. "Tecnologia” "necessaria" para o "desenvolvimento", "produgéo” ou "utilizagéo", em instalagdes

de ensaio, de alvos ou instrumentos de diagndstico espeTialmente concebldos para ensaio de

"SHPL" ou ensaio ou avaliagio de materiais irradiados por feixes de "SHPL";

c. “Tecnologia" "necessaria" para o "desenvolvimento" ou "producio” de "magnetometros" de

saturago (indicadores da direcgdo do campo magnético da Terra) ou de sistemas de

"magnetémetros" de saturagdo com uma das seguintes caracteristicas:

1. "Nivel de ruido" inferior a 0,05 nT rms por raiz quadrada de Hz a frequéncias inferiores a
1 Hz; ou

2. "Nivel de ruido” inferior a 1x10~3 nT rms por raiz quadrada de Hz a frequéncias iguais ou
superiores a 1 Hz.

6E101 "Tecnologla na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizagdo" dos equipamentos ou
"suportes logicos" referidos em 6A002, 6A007.b. e c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 ou
6D103. :

Nota: 6E10] sé abrange a "tecnologta " para os equzpamentos referidos em 64008 no caso de

equipamentos concebidos para aplicagdes a bordo de aeronaves e utilizdveis em "misseis".

6E201 "Tecnologia", na acepgo da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizago" dos equipamentos referidos

em 6A003, 6A005.a.1.c., 6A005.a.2.a.,, 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b., 6A202, 6A203,
6A205, 6A225 ou 6A226.
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CATEGORIA 7 NAVEGACAO E AVIONICA

TA

7A001

7A002

7A003

Sistemas, equipamentos e componentes

N.B.1: Em relagdo aos pilotos automdticos para veiculos subaquaticos, ver categoria 8. Para os radares, ver
categoria 6.

N.B.2: Em relagdo ao equipamento de navegagdo por inércia para navios ou submersiveis, ver a lista de
material de guerra.

Acelerémetros concebidos para serem utilizados em sistemas de navegagdo ou de orientagio por inércia com uma
das seguintes caracteristicas e componentes especialmente concebidos para os mesmos:
N.B.: VER TAMBEM 7A101.

a. "Estabilidade" de "polariza¢@o” inferior a (melhor que) 130 micro g em relagio a um valor calibrado
fixo durante um periodo de um ano;

b. "Estabilidade” de "factor de escala" inferior a (melhor que) 130 ppm em relagfio a um valor calibrado
fixo durante um periodo de um ano; ou

c. Especificados para funcionar a niveis de aceleragéo linear superiores a 100 g;

Giroscépios com uma das seguintes caracteristicas € componentes especialmente concebidos para 0s mesmos;
N.B.: VER TAMBEM 7A102.

a. "Estabilidade” de "velocidade de deriva" medida num ambiente de 1 g durante um periodo de trés meses
e em relagio a um valor calibrado fixo: n :
1. Inferior a (melhor que) 0,1 grau por hora quando o aparelho for especificado para funcionar a
niveis de aceleracio linear inferiores a 10 g; ou
2. Inferior a (melhor que) 0,5 graus por hora quando o aparelho for especificado para funcionar a
niveis de acelerac;ao linear compreendidos entre 10 e 100 g inclusive; ou

b. Especificados para funcionar a niveis de aceleragdo linear superiores a 100 g.

Sistemas de navegagio por inércia (suspensos por cardan ou rigidos) e equipamentos por inércia concebidos para
"aeronaves", veiculos terrestres ou "veiculos espaciais", para atitude, orientagéo ou controlo, com uma das
seguintes caracteristicas, e componentes especialmente concebidos para os mesmos:

N.B.: VER TAMBEM 7A103

a. Erro de navegagio (por inércia s6) depois de um alinhamento normal de 0,8 milhas nauticas por hora
(50% de probabilidade de erro circular ou menos (melhor); ou

b. Especificados para funcionar a niveis de acelerag;ﬁo linear superiores a 10 g.

Nota 1: Os pardmetros referidos em 74003.a. sdo aplicdveis com qualquer dos segumtes condicées ambientais:
L. Vibragio aleatéria de entrada da ordem dos 7,7 g rms na primeira meia hora e duraggo total do
ensaio de hora e meia por eixo em cada um dos trés eixos perpendlculares guando a vibragio
aleatdria satisfaca as seguintes condigdes:
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7A004

7A005

7A006

7A007

7A101

7A003 Notal. 1. continuagio

a. Densidade espectral de poténcia (PSD) de valor constante — 0,04 g*/Hz —
numa gama de frequéncias de 15 a 1.000 Hz; e
b. Diminui¢do da PSD, de 0,04 g*/Hz para 0,01 g°/Hz em Jungdo da frequéncia
na gama de frequéncias de 1 000 a 2 000 Hz; ou
2. Velocidade de oscilagdo e de guinada igual ou superior a + 2,62 radianos/s
(150 graus/s); ou
3. De acordo com normas-nacionais equivalentes aos pontos 1. ou 2. supra.

Nota 2: O ponto 74003 ndo abrange os sistemas de navegagdo por inércia aprovados para utilizacdo
em "aeronaves civis" pelas autoridades civis de um "Estado participante”.

Giro-astrobissolas e outros aparelhos que permitam determinar a posi¢&o ou orientago por meio de seguimento
automatico de corpos celestes ou satélites, com uma precisdo de azimute igual ou inferior a (melhor que) 5
segundos de arco;

N.B.: VER TAMBEM 7A104.

Equipamentos de recepgdo para sistemas de navegagio global por satélite (isto €, GPS ou GLONASS) com uma
das seguintes caracteristicas, e componentes especialmente concebidos para os mesmos:
N.B.: VER TAMBEM 7A105. '

a. Que utilizem descodificagdo; ou
b. Uma antena de nulo orientavel. -

Altimetros de bordo que operem fora da banda de frequéncias de 4,2 a 4,4 GHz e com uma das seguintes
caracteristicas: .
N.B.: VER TAMBEM 7A106.

a. "Gestdo de poténcia"; ou
b. Que utilizem modulagdo por deslocamento de fase.

Equipamentos de radiogonometria que funcionem em frequéncias superiores a 30 MHz e com todas as seguintes
caracteristicas, e componentes especialmente concebidos para os mesmos:

a. "Largura de banda instantinea" igual ou superior a | MHz;

b. Processamento paralelo de mais de 100 canais de frequéncia; e

c. Velocidade de processamento superior a 1000 resultados de radiogoniometria por segundo e por canal
de frequéncia. '

Acelerémetros, diferentes dos especificados em 7A001, com um limiar igual ou inferior a 0,05 g, ou um erro de
linearidade dentro do limite de 0,25% do valor da escala completa, ou ambos, concebidos para serem utilizados

em sistemnas de navegago por inércia ou em sistemas de orientagio de todos tipos e componentes especialmente
concebidos para os mesmos.

Nota: 74101 ndo abrange os acelerometros especialmente concebidos e desenvolvidos como Sensores de
MWD (Measurement While Drilling) para utilizacd@o em operagdes de servigo em pogos.
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7A102

7A103

7A104

7A105

7A106

7A115

Todos os tipos de giroscopios, diferentes dos especificados em 7A002, utilizaveis em "misseis", com uma
estabilidade" nominal de "velocidade de deriva" inferior a 0,5 (1 sigma ou rms) por hora num ambiente de 1 g e
componentes especialmente concebidos para os mesmos.

Instrumentago, equipamentos e sistemas de navegagio, diferentes dos especificados em 7A003, a seguir
indicados, e componentes especialmente concebidos para os mesmos:

a. Equipamentos por inércia, ou outros, que utilizem acelerémetros ou giroscépios especificados em
7A001, 7A002, 7A101 ou 7A102 e sistemas que incorporem esses equipamentos;
Nota:  7A103.a. ndo abrange equipamentos dotados dos acelerometros referidos em 74001 quando
esses equipamentos forem especialmente concebidos e desenvolvidos como Sensores de MWD
(Measurement While Drilling) para utilizacdo em operagdes de servigo em pogos.

b. Sistemas de instrumentos de voo integrados, incluindo giro-estabilizadores ou pilotos automaticos,
concebidos ou modificados para utilizagdo em veiculos langadores espaciais, referidos em 9A004, ou em
foguetes-sonda, referidos em 9A104.

Giro-astrobussolas e outros aparelhos, diferentes dos especificados em 7A004, que permitam determinar a
posi¢o ou orientagdo por meio de seguimento automatico de corpos celestes ou satélites, € componentes
especialmente concebidos para os mesmos.

Equipamentos de recepgdo para sistemas de determinagdo global de posigio (GPS) ou equipamentos de recep¢ao
por satélite semelhantes, diferentes dos especificados em 7A005, capazes de fornecer informagGes de navegagio
nas condigdes de funcionamento que se seguem, e concebidos ou modificados para utilizagdo em veiculos
langadores espaciais, referidos em 9A004, ou em foguetes-sonda, referidos em 9A104.

a. A velocidades superiores a 515 m/s; e
b. A altitudes superiores a 18 km.

Altimetros, diferentes dos especificados em 7A006, do tipo radar ou radar a laser, concebidos ou modificados
para utilizagio em veiculos langadores espaciais, referidos em 9A004, ou em foguetes-sonda, referidos em
9A104. ‘

Sensores passivos para determinagio do rumo em relagdo a uma fonte electromagnética especifica (equipamento
de radiogoniometria) ou &s caracteristicas do terreno, concebidos ou modificados para utiliza¢@o em veiculos
langadores espaciais, referidos em 9A004, ou em foguetes-sonda, referidos em 9A104.

Nota: 74115 abrange sensores destinados aos seguintes equipamentos:
a. Equipamentos de cartografia do contorno de terrenos;
b. . Equipamentos com sensores para imageologia;
c. Interferometros.
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7A116

7A117

7B001

7B002

Sistemas de controlo de voo, a seguir indicados; concebidos ou modificados para utilizagio nos veiculos
langadores espaciais referidos em 9A004 ou nos foguetes-sonda referidos em 9A104;

a. Sisternas de controlo de voo hidraulicos, mecénicos, electro-opticos ou electromecanicos (incluindo
sistemas de controlo do tipo por sinais eléctricos (fly-by-wire));

b. Equipamentos de controlo da atitude.

"Conjuntos de orienta¢do”, utilizaveis em "misseis" capazes de uma precisio de sistema igual ou inferior a 3,33%
da distincia (p.ex., uma probabilidade de erro circular igual ou inferior a 10 km numa disténcia de 300 km).

Equipamentos de ensaio, de inspeccio e de produgiio

Equipamentos de ensaio, calibragiio ¢ alinhamento, especialmente concebidos para os equipamentos especificados
em 7A.

Nota:  7B001 ndo abrange os equipamentos de ensaio, calibragem ou alinhamento destinados & manutengdo
de nivel I ou @ manutengdo de nivel II.

Notas técnicas:

1. Manutengdo de nivel [
A avaria de uma unidade de navegagdo por inércia é detectada na aeronave pelas indicagdes da
unidade de controlo e visualizagdo (CDU) ou pela mensagem do estado do correspondente sub-sistema.
Seguindo o manual de utilizagdo do fabricante, a causa da avaria pode ser localizada ao nivel da
unidade substituivel na linha da frente (LRU) avariada. O operador procede a substitui¢do desta
unidade por outra. '

2. Manutencgdo de nivel 1T

A unidade substituivel na linha da frente (LRU) avariada é enviada a oficina de manutengdo (do
fabricante ou do operador responsavel pela manutengdo de nivel Il). Na oficina, a unidade avariada é
testada por meios apropriados para verificagdo e localizagdo do médulo substituivel em oficina (SRA)

" defeituoso, responsdvel pela avaria. Este médulo é retirado e substituido por outro em estado funcional.
O mddulo defeituoso (ou eventualmente a unidade substituivel na linha da frente (LRU) completa) é
entdo enviado ao fabricante.

NB.: A manutengdo de nivel Il ndo inclui a remogdo de acelerometros ou de sensores de giroscopios

especificados dos médulos substituiveis em oficina (SRA).

Equipamentos, a seguir indicados, especialmente concebidos para caracterizar espelhos para giroscépios a "laser”
em anel: , .
N.B.: VER TAMBEM 7B102.

a. Medidores de dispersdo com uma precisdo de medida igual ou inferior a (melhor que) 10 ppm;

b. Medidores de perfil com uma precisdo de medida igual ou inferior a (melhor que) 0,5 nm (5 angstrom);
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7B003  Equipamentos especialmente concebidos para a "produgdo” de equipamentos especificados em 7A.

Nota: 7B003 inclui:

Estagées de ensaio para a afinagdo de giroscopios;
Estagdes de equilibragem dindmica de giroscopios;
Estagées de rodagem/de ensaio de motores de giroscopios;
Estagdes de esvaziamento e enchimento de giroscépios;
Centrifugadoras para rolamentos de giroscopias,
Estagées de alinhamento de eixos de acelerometros.

)

7B102  Reflectémetros especialmente concebidos para caracterizar espelhos, para giroscopios a "laser", com uma
precisio de medida igual ou inferior a (melhor que) 50 ppm.

7B103  "Instalagdes de produgfio” especialmente concebidas para os equipamentos especificados em 7A117.

7C Materiais
Nada.
D Suporte légico -
7D001  "Suportes légicos" especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento” ou a "produgio” dos

equipamentos especificados em 7A ou 7B.

7D002 "C(')digo-fonte" para a "utilizagdo" de qualquer equipament!o de navegagdo por inércia, incluindo os
equipamentos por inércia ndo especificados em 7A003 ou 7A004 ou os sistemas de referéncia de atitude e de
rumo (AHRS).

Nota: 7D002 ndo abrange o "cédigo-fonte para a "utilizagdo" de AHRS suspensos por cardan.

Nota técnica: ,

Os sistemas de referéncia de atitude e de rumo (AHRS) diferem geralmente dos sistemas de navegagdo por
inércia (INS) porque fornecem informagdes de atitude e de rumo e, habitualmente, nio fornecem informagdes
relativas & aceleragdo, velocidade e posigdo, associadas aos sistemas de navegagdo por inércia.
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7D003 Outros "suportes 16gicos":

7D101

7D102

7D103

a.

"Suportes l6gicos" especialmente concebidos ou modificados para methorar o comportamento

operacional ou reduzir o erro de navegagio dos sistemas até aos niveis especificados em 7A003 ou
7A004,

"Cédigo-fonte" para sistemas integrados hibridos com vista a melhorar o comportamento operacional ou
reduzir o erro de navegacio dos sistemas até ao nivel especificado em 7A003, através da combinagio
continua de dados do sistema de inércia com um dos dados de navegagio seguintes:

L. Velocidade fornecida pelo radar Doppler;

2. Dados de referéncia fomecidos pelo sistema de navegagio global por satélite (isto é, GPS ou
GLONASS); ou

3. Dados de terreno provenientes de bases de dados;

"Cédigo-fonte" para sistemas integrados de aviénica ou sistemas de missio que combinem dados
fornecidos por sensores e utilizem "sistemas periciais";

"Cédigo-fonte" para o "desenvolvimento" de:

1. Sistemas digitais de gestdo de voo para "controlo de voo total";

2. Sistemas integrados de propulsio e de controlo de voo;

3 Sistemas de controlo de voo por sinais eléctricos (fly-by-wire) ou por sinais optoelectronicos
(fly-by-light); -

4, "Sistemas de controlo activo de voo" tolerantes a avarias ou auto-reconfiguraveis;

5. Equipamentos de radiogoniometria automatica de bordo;

6. Sistemas de dados aéreos baseados em-dados estaticos de superficie; ou

7. Visores do tipo de varrimento (rasto) para representagdes & altura dos olhos (head-up displays)

ou visores tridimensionais.

"Suportes logicos" de concep¢do assistida por computador (CAD) especialmente concebidos para o
"desenvolvimento" de "sistemas de controlo activo de voo”, comandos de voo multiaxiais que utilizem
sinais eléctricos (fly-by-wire) ou optoelectronicos (fly-by-light) para helicopteros ou "sistemas
antitorque ou sistemas de controlo direccional controlados por circulagéo” para helicépteros, cuja
"tecnologia” seja referida em 7E004.b., 7E004.c.1. ou 7E004.c.2.

"Suportes 16gicos" especialmente concebidos para a "utilizagdo” de equipamentos especificados em 7A001 a
7A006, 7A101 a 7A106, 7A115, 7B002, 7B003, 7B102 ou 7B103.

"Suportes logicos" de integracdo para os equipamentos especificados em 7A003 ou 7A103.

"Suportes l6gicos" especialmente concebidos para modelizagdo ou simulag3o, dos "conjuntos de orientagio"
especificados em 7A117 ou para a sua integragdo na concepgio com os veiculos langadores espaciais referidos
em 9A004 ou os foguetes-sonda referidos em 9A104.

Nota:

Os "suportes logicos" especificados em 7D103 continuam sujeitos a controlo quando combinados com o
equipamento (hardware) especificado em 44102.



DA Lt

19.3.1999 : Jornal Oficial das Comunidades Europeias 167

TE

7E001

7E002

7E003

7TE004

Tecnologia

"Tecnologia" na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" dos equipamentos ou do
"suporte l6gico” especificados em 7A, 7B ou 7D.

"Tecnologia" na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "produgio” dos equipamentos especificados em
7A ou 7B.

"Tecnologia" na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para a reparagio, a rectificagdo ou a revisio geral dos
equipamentos especificados em 7A001 a 7A004.

Nota:  7E003 ndo abrange a "tecnologia" de manuten¢do directamente associada a calibragdo, remogdo ou
substituicdo de unidades substituiveis na linha da frente (LRU) e de modulos substituiveis em oficina
(SRA) avariados ou irrepardveis de uma "aeronave civil", descritos em “manutengdo de nivel I'' ou
“manutengdo de nivel II”".
NB.:  Ver notas técnicas ao ponto 7B001.

QOutra "tecnologia™

a. "Tecnologia" para o "desenvolvimento" ou "produgéo” de:

1. Equipamentos de radiogoniometria automatica de bordo que ops:rem a frequéncias superiores a
5MHz;

2. Sistemas de dados aéreos baseados exclusivamente em dados estaticos de superficie, isto €, que
dispensem sondas de recolha de dados aéreos convencionais;

3. Visores do tipo de varrimento (rasto) para representac;ées a altura dos othos (head-up displays)
ou visores tridimensionais para "aeronaves";

4. Sistemas de navegagio por inércia ou glro-astrobussolas que contenham acelerOmetros ou
giroscopios especificados em 7A001 ou 7A002;

S Actuadores eléctricos (isto €, actuadores electromecamcos electro-hldroestatlcos ¢ integrados)

especialmente concebidos para "controlo primério de voo";

6. "Sistemas de sensores opticos de controlo de voo", especialmente concebidos para o

funcionamento dos "sistemas de controlo activo de voo";

b. "Tecnologia" de "desenvolvimento", a seguir indicada, para "sistemas de controlo activo de voo"
(incluindo controlo por sinais eléctricos (fly-by-wire) ou por sinais optoelectronicos (fly-by-light));

1. Projecto de configuragdes para.a interconexio de varios elementos microelectronicos de
processamento (computadores de bordo) para obter "processamento em tempo real" para a
implementagio das leis de controlo;

2. Compensagio das leis de controlo para a localizag3o de sensores ou para cargas dindmicas na
célula, ou seja, compensagdo quanto ao ambiente vibratério dos sensores ou a variagio da
localizagdo dos sensores em relago ao centro de gravidade;

3. Gestiio electronica da redundancia dos dados ou da redundancia dos sistemas, para a detecgdo
de avarias, a tolerincia as avarias, a localizag8o das avarias ou a reconfiguragio;

Nota:  7E004.b.3. ndo abrange a "tecnologia" para a concep¢do da redunddncia fisica.

4. Comandos de voo que permitam a reconfiguragdo em voo dos comandos de for¢a e momento

para o controlo auténomo em tempo real do veiculo aéreo;
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7E004 b. Continuagio

5. Integracio de dados de controlo digital de voo, de navegagio e de controlo da propulsio num
sistema de controlo digital de voo para "controlo de voo total";

Nota: 7E004.b.5. ndo abrange:

a. "Tecnologia" de "desenvolvimento" de integragdo de dados de controlo digital
de voo, de navegagdo e de controlo da propulsdo num sistema de controlo
digital de voo para "optimizacdo da trajectoria de voo".

b. "Tecnologia"” de "desenvolvimento" de sistemas de instrumentos de voo de
aeronaves integrados exclusivamente para navegagdo ou aproximagies por
VOR, DME, ILS ou MLS.

6. Sistemas de controlo digital de voo full authority ou sistemas multisensores de gestio de
missdo que utilizem "sistemas periciais";

NB.:  Emrelagdo a "tecnologia” para o controlo digital full authority de motores
("FADEC"), ver 9E003.a.9.
c. "Tecnologia" para o "desenvolvimento" de sistemas de helicépteros:

1. Comandos de voo multiaxiais que utilizem sinais eléctricos (fly-by-wire) ou sinais
optoelectronicos (fly-by-light) e que combinem num s6 elemento de comando as fungdes de
dois ou mais dos seguintes comandos:

a. Comandos do passo colectivo; -
b. Comandos do passo ciclico;
c. Comandos de guinada, B

2. "Sistemas antitorque ou sistemas de controlo direccional controlados por circulagdo";

3. Pas de rotor que incorporem "perfis aerodindmicos de geometria variavel" utilizados em
sistemas com controlo individual das pas.

7E101 "Tecnologia" na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "utilizago” dos equipamentos especificados em
7A001 a 7A006, 7A101 a 7A106, 7A115 a 7A117, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 a 7D103.

7E102 "Tecnologia" para a protec¢io dos subsistemas aviénicos e eléctricos contra os riscos de impulsos
electromagnéticos (EMP) e de interferéncias electromagnéticas (EMI), provenientes de fontes externas:
a. "Tecnologia" de projecto para sistemas de blindagem;
b. "Tecnologia" de projecto para a configuragéio de circuitos e subsistemnas eléctricos insensiveis as

radiagdes;

c. "Tecnologia" de projecto para a determinagio de critérios de insensibilidade as radia¢bes para as alineas

a. e b. anteriores.

7E104 "Tecnologia" para a integragdo dos dados de controlo de voo, de guiamento e de propulséo num sistema de gestio

de voo para optimizagdo da trajectoria de foguetes.
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CATEGORIA 8 - ENGENHARIA NAVAL

8A " Sistemas, equipamentos ¢ componentes

8A001 Veiculos submersiveis e navios de superficie: i}
Nota: No que se refere ao estatuto dos equipamentos destinados a veiculos submersiveis, ver:
categoria 3, parte 2 ("Seguranca da informagdo"), para os equipamentos de comunicagdes
com codificagdo,
categoria 6, para os sensores;
categorias 7 e 8, para os equipamentos de navegagdo;
categoria 8.4, para os equipamentos subaqudticos.

a. Veiculos submersiveis tripulados com cabo de ligagdo, concebidos para funcionar a profundidades
superiores a 1000 m;

b. Veiculos submersiveis tripulados sem cabo de ligagio, com uma das seguintes categorias:
1. Concebidos para "funcionamento auténomo" e com uma capacidade de elevagio de:
a. 10% ou mais do seu peso no ar; e

'b. 15 kN ou mais;

Concebidos para funcionar a profundidades superiores a 1000 mi; ou

Com todas as seguintes caracteristicas: -
Concebidos para transportar uma tripulagio de quatro ou mais pessoas;
Concebidos para "funcionamento auténomo" durante 10 ou mais horas;
De "raio de acg3o" igual ou superior a 25 milhas nauticas; e
De comprimento igual ou inferior a 21 m;

W

oo

Notas técnicas:

1. Em 84001.b., por 'funcionamento auténomo’ entende-se: totalmente submersos, sem snorquel
com todos os sistemas em funcionamento e deslocando-se a velocidade minima a que o
submersivel é capaz de controlar dinamicamente com seguranga a profundidade utilizando
apenas os estabilizadores, sem necessidade de recurso a um navio de apoio ou a uma base de
apoio a superficie, no fundo do mar, ou em terra e com um sistema de propulsdo para utilizar
em submersdo ou a superficie.

2. Em 8A4001.b., por 'raio de acgdo’ entende-se metade da distdncia maxima que um veiculo
submersivel é capaz de cobrir.

c. Veiculos submersiveis ndo tripulados com cabo de ligag3o, concebidos para funcionar a profundidades
superiores a 1000 m, com todas as seguintes caracteristicas:
1. Concebidos para autopropulsio por meio de motores de propulsio ou impulsores referidos em
8A002.2.2; ou
2. Que disponham de transmissdo de dados por cabo de fibras dpticas;
d. Veiculos submersiveis néo tripulados sem cabo de ligagio, com todas as seguintes caracteristicas:
1. Concebidos para determinarem uma trajectoria relativamente a um referencial geogrifico sem
-assisténcia humana em tempo real;
2. Que disponham de transmissao de dados ou comando por via aciistica; ou
3 Que disponham de transmiss&o de dados ou comando por cabo de fibras 6pticas de

comprimento superior a 1000 m;
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8A001 (continuagfo)
€. Sistemas de recuperagio ocenica com uma capacidade de elevagio superiora 5 MN, paraa
recuperagdo de objectos situados a profundidades superiores a 250 m, dotados de um dos dois
tipos de sistemas seguintes:
1. Sisternas dindmicos de posicionamento capazes de manter a posi¢Zo dentro de um raio
de 20 m em relagdo a um ponto indicado pelo sistema de navegagio; ou
2. Sistemas de navegacio sobre fundos marinhos ¢ sistemas integrados de navegagio para
profundidades superiores a 1000 m, com erros de posicionamento nio superiores a 10
m em relag8o a um ponto predeterminado;
f. Veiculos de efeito de superficie (do tipo saia completa), com todas as seguintes caracteristicas:
1. Velocidade maxima de projecto, em plena carga, superior a 30 nés, para uma altura de
onda significativa igual ou superior a 1,25 m (estado do mar de nivel 3);
2. Pressio de almofada de ar superior a 3830 Pa; e
3. Relagio de deslocamento navio sem carga/navio em plena carga inferior a 0,70;
g Veiculos de efeito de superficie (do tipo quilhas laterais) com uma velocidade méxima de

projecto, em plena carga, superior a 40 nds, para uma altura de onda significativa igual ou
superior a 3,25 m (estado do mar de nivel 5);

h. Navios com sustentag3o por perfis hidrodinamicos dotados de sistemas activos para o controlo
automatico dos sistemas de sustentagdo, com uma velocidade méxima de projecto, em plena

carga, igual ou superior a 40 nds, para uma altura de onda significativa igual ou superior a 3,25
m (estado do mar de nivel 5); )

i "Navios com pequena érea de flutuagdio”, com todas as seguintes caracteristicas:
1. Deslocamento, em plena carga, superior a 500 toneladas, com uma velocidade maxima

de projecto, em plena carga, superior a 35 nds, para uma altura de onda significativa
igual ou superior a 3,25 m (estado do mar de nivel 5); ou

2. Deslocamento, em plena carga, superior a 1500 toneladas, com uma velocidade
méxima de projecto, em plena carga, superior a 25 nés, para uma altura de onda
significativa igual ou superior a 4 m (estado do mar de nivel 6):

Nota técnica:

Os "navios com pequena drea de flutuag@o" sdo definidos da seguinte forma: a drea de

Sflutuagdo a uma determinada tmersao operacional deve ser inferior a 2x(vqume de

deslocamento a essa imersdo)™.

8A002 Sistemas e equipamentos:

Nota:  No que se refere aos sistemas de comumcacaes subaquaticas, ver categoria 5, parte I -

T elecomumcag:oes
a. Sistemas e equipamentos especialmente concebidos ou modificados para veiculos submersiveis,
concebidos para funcionar a profundidades superiores a 1000 m:
1. Caixas ou cascos pressurizados com cdmara interior de didmetro maximo superior a
1,5m;
2. Motores de propulsdo ou impulsores de corrente continua;
3. Cabos de ligagio, e respectivos conectores, que utilizem fibras dpticas e sejam

refor¢ados com elementos sintéticos;
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8A002 (continuagio)

b.  Sistemas especialmente concebidos ou modificados para o controlo automatico dos movimentos
de equipamentos para os veiculos submersiveis referidos em 8A001 e que utilizem dados de
navegacio e disponham de servocomandos com realimentagdo que:

1.

2.

Permitam movimentar o veiculo até menos de 10 m de um ponto pré—determinado da
coluna de agua;

Permitam manter a posi¢8o do veiculo dentro de um raio de 10 m em relagéio a um
ponto pré-determinado da coluna de 4dgua; ou

Permitam manter a posi¢io do veiculo num raio de 10 m em relagdo a um cabo assente
ou enterrado no fundo marinho;

c. Dispositivos de penetragdo ou de ligagio ao casco com fibras épticas;

d

Sistemas de vis3io subaquaticos:

1.

Sistemas de televisio e cdmaras de televisdo:

a. Sistemas de televisdo (compreendendo cimara, equipamentos de
monitorizagio e de transmiss3o de sinais) com uma resolugo-limite, medida
no ar, superior a 800 linhas, especialmente concebidos ou modificados para
funcionar com comando & distancia juntamente com um veiculo submersivel;

b. Camaras de televisdo subaquaticas com uma resolugdo-limite, medida no ar,
superior a 1100 linhas; B

c. Camaras de televisdo para condigdes de fraca luminosidade, especialmente
concebidas ou modificadas para utilizagio subaquatica, com todas as
seguintes caracteristicas: )

L. Tubos intensificadores de imagem referidos em 6A002.a.2.2; €

2. Mais de 150 000 "pixels activos” por matriz de superficie de estado

solido;

Nota técnica:
Em televisdo, a resolucdo-limite é uma medida da resolugdo horizontal e, em
geral, é expressa pelo nimero médximo de linhas por altura de imagem
discriminadas numa mira, com base na norma 208/1960 do IEEE oy numa
norma equivalente.

Sistemas especialmente concebidos ou modificados para funcionar com comando a

distincia juntamente com um veiculo subaquatico que fagam uso de técnicas destinadas

a minimizar os efeitos da retrodifusdo luminosa, incluindo os dispositivos de

iluminagio de gama seleccionivel e os sistemas "laser";

e. Migquinas fotogréficas, especialmente concebidas ou modificadas para utilizagdo subaquatica a
profundidades superiores a 150 m, que utilizem pelicula fotografica de formato igual ou superior a
35 mm e possuam uma das seguintes caracteristicas:
1.
2.
3.

Impressdo na pelicula de dados fornecidos por uma fonte exterior 4 maquina;
Correcgdo automatica da distancia focal posterior; ou

Controlo automético de compensagio especialmente concebido para a utilizagdo da
maquina fotogréfica e respectiva caixa de protecgio a profundidades superiores a
1000 m; :

f. Sistemas electrénicos de imagem especialmente concebidos ou modificados para utilizagdo
subaquatica, capazes de armazenar digitalmente mais de 50 imagens captadas;

g. Sistemas de iluminagio especialmente concebidos ou modificados para utilizagio subaquatica:
1.

Sistemas de iluminagdo estroboscopicos capazes de produzir uma energia luminosa
superior a 300 J por disparo e uma velocidade de disparo superior a 5 disparos por
segundo; -

Sistemas de iluminagdo de arco, de 4rgon, especialmente concebidos para utilizagéo a
profundidades superiores a 1000 m;
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8A002 (continuagio)
h. "Robots" especialmente concebidos para utilizagio subaquatica, comandados por computadores
"comandados por programas residentes" especificos, com uma das seguintes caracteristicas:
1. Sistemas que comandam o "robot" fazendo uso de informagdes provenientes de
sensores que medem a forga ou o binario aplicados a um objecto exterior, a distincia a
um objecto exterior ou a percepsio tictil de um objecto exterior pelo "robot"; ou
2. Possibilidade de exercerem uma forga igual ou superior a 250 N ou wm binario igual ou
superior a 250 Nm e que utilizem ligas de titinio ou materiais "fibrosos ou
filamentosos" "compdsitos” nos seus elementos estruturais:
i Manipuladores articulados comandados a distincia especialmente concebidos ou modificados

para serem utilizados com veiculos submersiveis, com uma das seguintes caracteristicas:

1.

Sistemas que comandam o manipulador fazendo uso de informagées provenientes de
sensores que medem o bindrio ou a forga aplicada a um objecto exterior ou a percepgio
tactil de um objecto exterior pelo manipulador; ou

Comandados por técnicas master-slave proporcionais ou por computadores
"comandados por programas residentes especificos” e com cinco ou mais graus de
liberdade de movimento:

" Nota: Na contagem do nimero de graus de liberdade de movimento sé sdo

consideradas as fungdes com controlo proporcional que utilizem
realimentagdo posicional ou fagam uso de um computador "comandado por
- programas residentes" especificos.

j- Sistemas de poténcia independentes de uma alimentac8o de ar, especialmente concebidos para
utilizagfio subaquatica:

1.

Sistemas de poténcia independentes de uma alimentagéo de ar que utilizem motores de

ciclo Brayton ou Rankine, com uma das seguintes caracteristicas:

a.  Sistemas de depurago ou de absorgio quimica especialmente concebidos
para a remog¢3o de-didxido de carbono, monéxido de carbono e particulas dos
gases de escape do motor recirculados;

b. Sistemas especialmente concebidos para a utilizagdo de um gas’
monoatdémico;
c. Dispositivos ou caixas especialmente concebidos para a redugdo dos ruidos

subaquaticos de frequéncia inferior a 10kHz ou dispositivos de montagem
especiais para o amortecimento de choques; ou

d. Sisternas especialmente concebidos para:
1. A pressurizagio dos produtos da reac¢@o ou a reformagdo do
combustivel;
2. A armazenagem dos produtos da reac¢io; ¢
3. A descarga dos produtos da reacgio contra uma presséo igual ou
superior a 100 kPa;

Sistemas independentes de uma alimentag3o de ar que utilizem motores de ciclo diesel,

com todas as seguintes caracteristicas:

a. Sistemas de depuragZo ou de absorgdo quimica especialmente concebidos
para a remogio de didxido de carbono, mondxido de carbono e particulas dos
gases de escape do motor recirculados;

b. Sistemas especialmente concebidos para a utilizagio de um gas
monoatomico;
c. Dispositivos ou caixas especialmente concebidos para a redugéo dos ruidos

subaquaticos de frequéncia inferior a 10kHz ou dispositivos de montagem
especiais para o amortecimento de choques; e

d. Sisternas de escape especialmente concebidos para ndo descarregarem os
produtos da combustiio de uma forma continua;
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8A002 J- (coritinuag@o)

3 Sistemas de poténcia independentes de uma alimentagZo de ar que utilizem células de
combustivel, de poténcia superior a 2kW e com uma das seguintes caracteristicas:
a. Dispositivos ou caixas especialmente concebidos para a reduggo dos ruidos subaquéticos
de frequéncia inferior a 10kHz ou dispositivos de montagem especiais para o
amortecimento de choques; ou
b. Sistemas especialmente concebidos para:

1. A pressurizagdo dos produtos da reacgiio ou a reformagio do combustivel;
2. A armazenagem dos produtos da reacgZo; €
3. A descarga dos produtos da reacgfio contra uma pressio igual ou superior a
100 kPa;
4, Sistemas de alimentag8o n3o dependentes do ar, com motores de ciclo Stirling, com todas as

seguintes caracteristicas:

a.  Dispositivos ou caixas especialmente concebidos para a redugo dos ruidos subaquaticos
de frequéncia inferior a 10kHz ou dispositivos de montagem especiais para o
amortecimento dos choques; €

b.  Sistemas exaustores especialmente concebidos para proceder a descarga dos produtos da
combustiio contra uma pressio igual ou superior a 100 kPa;

k. Saias, vedantes e dedos, com uma das seguintes caracteristicas: -

1. Concebidos para pressdes da almofada de ar iguais ou superiores a 3830 Pa e para funcionar
com uma altura de onda significativa igual ou superior a 1,25 m (estado do mar de nivel 3), €
especialmente concebidos para os veiculos de efeito de superficie (do tipo saia completa)
referidos em 8A001.£,; ou

2. Concebidos para pressdes da almofada de ar iguais ou superiores a 6224 Pa e para funcionar
com uma altura de onda significativa igual ou superior a 3,25 m (estado do mar de nivel 5), €
especialmente concebidos para os veiculos de efeito de superficie (do tipo quilhas laterais)
referidos em 8A001.g;

1 Ventoinhas de elevagio para poténcias nominais superiores a 400 kW, especialmente concebidas para
os veiculos de efeito de superficie referidos em 8A001.f ou 8A001.g;

m.  Perfis hidrodindmicos para condig3es de subcavitagio ou de sobrecavitagZo, totalmente submersos,
especialmente concebidos para os navios referidos em 8.A001.h;

n. Sistemas activos especialmente concebidos ou modificados para o controlo automatico dos
movimentos provocados pelo mar nos veiculos ou navios referidos em 8A001.f, 8A001.g., 8A001.h.
ou 8A001.i.; .

0. Hélices, sistemas de transmissio de poténcia, sistemas de geragdo de poténcia e sistemnas de redugdo
do ruido:

1. Sistemas de hélices de propulsdo ou sistemas de transmissio de poténcia especialmente
concebidos para os veiculos de efeito de superficie (dos tipos saia completa e quilhas laterais),
os navios com sustentago por hydrofoils e os navios com pequena area de flutuag@o referidos
em 8A001.f, 8A001.g., 8A001.h. ou 8A001.i.:

a. Hehces sobrecavitantes, sobreventiladas, parcxalmente imersas ou com penetragéo da
superficie aquatica para poténcias nominais superiores a 7,5 MW;
Sistemas de propulsdo contrarrotativos para‘poténcias nominais superiores a 15 MW,
c. Sistemas que utilizem técnicas de regularizagio do fluxo junto da hélice, aplicadas
antes ou depois do redemoinho provocado pela hélice;
Caixas de redugdo ligeiras de grande capacidade (factor K superior a 300);
€. Sistemas de veios de transmiss3o de poténcia com componentes de materiais
"compdsitos", capazes de transmitir poténcias superiores a 1 MW;
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8A002 o. (continuagio)
2. Sistemas de hélices de propulsdo, de geragdo de poténcia ou de transmissdo de poténcia
concebidos para utilizagdo em navios:
a. Heélices de passo controlavel e respectivos cubos para poténcias nominais
superiores a 30 MW; '
b. Motores de propulsio eléctrica com arrefecimento interno por liquidos e
poténcias superiores a 2,5 MW,
c. Motores de propulsio "supercondutores” ou motores de propulsio eléctrica
com imanes permanentes, com poténcias superiores a 0,1 MW;
d. Sistemas de veios de transmiss@o de poténcia com componentes de materiais
"compdsitos”, capazes de transmitir poténcias superiores a 2 MW,
e. Sistemas de hélices ventilados ou de base ventilada para poténcias nominais
superiores a 2,5 MW.
3. Sistemas de redugfio do ruido concebidos para utilizagio em navios com um
deslocamento igual ou superior a 1000 toneladas: '
a. Sistemas que atenuem os ruidos subaquaéticos de frequéncia inferior a 500 Hz,

constituidos por apoios acisticos compostos para o isolamento acistico de
motores diesel, grupos geradores com motores diesel, turbinas a gas, grupos
geradores com turbinas a gas, motores de propulsao ou caixas de redugao da
propulsdo, especialmente concebidos para o isolamento actistico ou das
vibragGes € com uma massa intermédia superior 2 30% da massa do
equipamento a montar; }

b.  Sistemas activos de redugo ou de anulagio do ruido, ou chumaceiras
magnéticas, especialmente concebidos para sistemas de transmissdo de
poténcia, com sistemas electrénicos de controlo, capazes de reduzir
activamente as vibragdes dos equipamentos através da geragdo de sinais anti-
-ruido ou anti-vibragio dirigidos a fonte;

P Sistemas de propulsio por jacto de poténcia superior a 2,5 MW que fagam uso de técnicas que
utilizem tubeiras divergentes e palhetas de condicionamento do fluxo para melhorar o
rendimento da propulsio ou reduzir o ruido subaquético gerado pelo sistema de propulsio.

q. Equipamento de mergulho e natagio subaquatica, independente, em circuito fechado ou semi-
-fechado (reciclagem do ar)

8B Equipamentos de ensaio, de inspecgiio e de produgdo

8B001 Thneis de dgua com ruido de fundo inferior a 100 dB (referéncia: 1 uPA, 1 Hz) na gama de frequéncias
compreendida entre 0 e 500 Hz, concebidos para medir os campos acusticos gerados por um fluxo hidraulico
em torno de modelos de sistemas de propulsdo.
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8C Materiais
8C001 - "Espunas sintacticas" concebidas para utilizagfio subaquatica, com todas as seguintes caracteristicas:
a. Concebidas para profundidades superiores a 1000 m; ¢
b.  De densidade inferior a 561 kg/m’.
Nota técnica: ' :
As "espumas sintdcticas" sdo constituidas por esferas ocas de pldstico ou de vidro embebidas numa
matriz de resina.
8D "Suporte logico"
8D001 "Suportes 16gicos" especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento", "produgio” ou
: "utilizagdo" dos equipamentos ou materiais referidos em 8A, 8B ou 8C.
8D002 "Suportes 16gicos" especificos, especialmente concebidos ou modificados para o "desenvolvimento",
"produgao", reparagio, revisdo geral ou rectificagdo (nova maquinagem) de hélices especialmente concebidas
para a reducdie do ruido subaquético.
S8E Tecnologia .
8E001 "Tecnologia", na acep¢do da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" ou "produgao” dos
equipamentos ou materiais referidos em 8A, 8B ou 8C.
8E002 Outras "tecnologias":

"on

a. "Tecnologia" para o "desenvolvimento”, "produgio”, reparagio, revisio geral ou rectificagio (nova
magquinagem) de hélices especialmente concebidas para a redugio do ruido subaquatico;

b. "Tecnologia" para a revisdo geral ou rectificagio dos equipamentos referidos em 8A001, 8A002.b.,
8A002.j., 8A002.0. ou 8A002.p.
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CATEGORIA 9 - SISTEMAS DE PROPULSAO, VEICULOS ESPACIAIS E EQUIPAMENTO ASSOCIADO

9A

9A001

9A002

9A003

9A004

9A005

Sistemas, equipamentos e componentes

N.B.: Para os sistemas de propulsio concebidos ou classificados contra as radia¢des de neutrdes ou contra
as radiagdes ionizantes transitorias, ver a Lista de Material de Guerra.

Motores aeronéuticos’ de turbina a gas, que incorporem uma das "tecnologias" especificadas em 9E003.a.:
N.B.: VER TAMBEM 9A101.

a.  Nio certificados para a "aeronave civil" especifica a que se destinam;

b. Nio certificados para utilizag@o civil pelas autoridades de aeronautica de um "Estado
participante";

c. Concebidos para voar a velocidades de cruzeiro superiores a Mach 1,2 durante mais de 30
minutos;

Motores maritimos de turbina a gis com uma poténcia continua nominal (ISO) igual ou superior a 24 245
kW e um consumo especifico de combustivel inferior a 0,219 kg/kWh na gama de poténcias de 35 a
100%, e conjuntos e componentes especialmente concebidos para os mesmos.

Nota: O termo "motores maritimos de turbina a gds" inclui os motores de turbina a gds industriais, ou
aeroderivados, adaptados para gerag¢do de electricidade a bordo do navio ou para a sua
propulsdo. ' :

Conjuntos e componentes especialmente concebidos, incorporando uma das "tecnologias" referidas em

9E003.a., para os seguintes sistemas de propulsdo constituidos por motores de turbina a gas:

a. Referidos em 9A001;
b. Cuja concepgio ou produgio nio sejam de "Estados parte™ ou tenham origem desconhecida do
fabricante; ’

Veiculos langadores espaciais ou "veiculos espaciais”.
N.B.: VER TAMBEM 9A104.

Nota 1: 9A4004 ndo abrange as cargas iteis.

Nota 2: Para conhecer o estatuto dos produtos incluidos nas cargas uteis dos "veiculos espaciais”,
ver as categorias apropriadas.

Sistemas de propulsdo constituidos por foguetes de combustivel liquido que contenham um dos sistemas
ou componentes especificados em 9A006.
N.B.: VER TAMBEM 9A105 E 9A119.
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9A006

9A007

Sistemas ou componentes, especialmente concebidos para sistemas de propulsdo constituidos por
foguetes de combustivel liquido:
N.B.: VER TAMBEM 9A106 E 9A108.

a. Refrigeradores criogénicos, vasos de Dewar embarcados, condutas de calor criogénicas ou
sistemas criogénicos especialmente concebidos para serem utilizados nos veiculos espaciais
e capazes de limitar as perdas de fluido criogénico a menos de 30% por ano;

b. Reservatdrios criogénicos ou sistemas de refrigeragdo de ciclo fechado capazes de assegurar
temperaturas iguais ou inferiores a 100 K (-173° C) a "aeronaves” que possam voar
prolongadamente a velocidades superiores a Mach 3, veiculos langadores ou "veiculos
espaciais";

c. Sistemas de armazenamento ou transferéncia de hidrogénio pastoso;

d Turbo-bombas de alta pressio (superior a 17,5 MPa), componentes de bombas ou
respectivos sistemas associados de accionamento de turbinas geradoras de gas ou de turbinas
de ciclo de expansio;

e. Camaras de impulso de alta pressdo (superior a 10,6 MPa) e suas tubeiras;

f. Sistemas de armazenamento do propulsante, funcionando segundo o principio da retengdo
capilar ou expulsio efectiva (i.e., com membranas flexiveis);

g Injectores de propulsante liquido, com orificios de didmetro igual ou inferior 2 0,381 mm
(uma area de 1,14 x 10-3 cm2 ou inferior para os orificios ndo circulares) especialmente
concebidos para motores de foguetes de combustivel liquido.

h. Camaras de impulso carbono-carbono monobloco ou cones de saida carbono-carbono
monobloco com densidades superiores a 1,4 g/cm3 e uma resisténcia a tracgéo superior a 48
MPa.

Sistemas de propulsio constituidos por foguetes de combustivel sélido, com uma das caracteristicas

seguintes: ,

N.B.: VER TAMBEM 9A119.

a. Capacidade de impulso total superior a 1,1 MNs; ou

b. Impulso especifico igual ou superior a 2,4 kNs/kg quando o fluxo da tubeira € expandido
para as condigSes ambientais normais ao nivel do mar para uma presséo da camara ajustada
de 7 MPa;

c. Fracgdes da massa por estagio superiores a 88% e cargas solidas de propulsante sélido

superiores a 86%;
d. Qualquer dos componentes especificados em 9A008.; ou

e. Sistemas de isolamento ¢ sisternas de ligag@o do propulsante que utilizem motores de
ligagdo directa para garantir uma 'forte ligagio mecénica' ou uma barreira a migragdo
quimica entre o propulsante sélido e o material de isolamento do carter.

Nota técnica: ,
Para efeitos de 94007.e., 'forte ligagdo mecdnica’ significa uma forga de ligagdo igual ou
superior a for¢a do propulsante. )
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9A008

9A009

9A010

Componentes especialmente concebidos para os sistemas de propulsio constituidos por foguetes de
combustivel sélido:
N.B.: VER TAMBEM 9A108.

a. Sistemas de isolamento e sistemas de ligag3o do propulsante que utilizem camisas para garantir
uma 'forte ligagio mecéinica' ou uma barreira & migragio quimica entre o propulsante sélido e o
material de isolamento do carter; ,

Nota técnica: .
Para e?eztos do ponto 94008.a., forte ligagdo mecdnica’ significa uma forca de ligagdo tgual ou
superior a forga do propulsante

b. Carteres de motor em filamentos "compositos" enrolados de didmetro superior a 0,61 m ou com
coeficientes de eficiéncia estrutural (PV/W) superiores a 25 km;
Nota técnica:
O coeficiente de eficiéncia estrutural (PV/W) é o quociente entre o produto da pressdo de rotura
(P) pelo volume (V) do recipiente sob pressdo e o peso total (W) deste.

c. Tubeiras com niveis de impulso que excedem 45 kN ou taxas de erosio da garganta inferiores a
0,075 mm/s;

d. Tubeiras moveis ou sistemas de controlo do vector de impulso por injecgdo secundaria de fluido,
capazes de:
1. Movimentos omni-axiais superiores a + 5 graus;
2. Velocidades angulares do vector de 20 graus/s ou mais; ou
3. Aceleragdes angulares do vector de 40 graus/s2 ou mais.

Sistemas de propulséo constituidos por foguetes hibridos com: -
N.B.: VER TAMBEM 9A109 E 9A119,

a. Uma capacidade de impulso total superior a 1,1 MN; ou
b. Niveis de impulso superiores a 220 kN em condig6es de descarga nto vazio.

(‘omponentes sisternas e estruturas especialmente concebidos para veiculos langadores, seus sistemas de
propulsio ou "veiculos espaciais":
N.B.: VER TAMBEM 1A002 E 9A110.

a. Componentes e estruturas que excedam 10 Kg cada, especialmente concebidos para veiculos
langadores fabricados com materiais de "matriz" metalica, materiais "compésitos", materiais
"compésitos" organicos, materiais de "matriz" cerdmica ou materiais intermetalicos refor¢ados
referidos em 1C007 ou 1C010;

Nota: O limiar de peso ndo se aplica aos cones de ogiva.

b. Componentes e estruturas especialmente concebidos para os sistemas de propulsio dos veiculos
langadores referidos nos pontos 9A005 a 9A009, fabricados com materiais de matriz metalica,
materiais compésitos, materiais compdsitos orgénicos, materiais de matriz cerdmica ou materiais
intermetalicos reforgados referidos em 1C007 ou 1C010;

c. Componentes estruturais e sistemas de isolamento especialmente concebidos para um controlo
activo da resposta dindmica ou da distor¢éio das estruturas dos "veiculos espaciais";

d. Motores de foguete de propulsante liquido por impulsos com relagdes impulso/peso iguais ou
superiores a 1 kN/kg e tempo de resposta (tempo necessario apds o arranque para atingir 90% do
impulso total previsto) inferior a 30 ms.
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9A011 Estato-reactores, estato-reactores de combustio supersénica ou motores de ciclo combinado e
componentes especiglmente concebidos para os mesmos.

N.B.: VER TAMBEM 9A111 E 9A118.

9A101 Turbo-reactores e turbo-motores de fluxo duplo ligeiros (incluindo motores de turbina de compressao
escalonada) utilizdveis em "misseis", diferentes dos especificados em 9A001:

a. Motores com ambas as seguintes caracteristicas:

1. Valor maximo do impulso superior a 1 000N (conseguido quando n3o instalados) excluindo
motores certificados civis com um valor méximo de impulso superior a 8 890N (conseguido
quando ndo instalados), e

2. Consumo especifico de combustivel igual ou inferior a 0,13kg/N/h (ao nivel do mar ¢ em
condigdes estaticas e normais); ou

b. Motores concebidos ou modificados para utilizagdo em "misseis".

9A104 Foguetes-sonda, capazes de um alcance maximo igual ou superior a 300 km.
N.B.: VER TAMBEM 9A004.
9A105 Motores de foguete de combustivel liquido:

N.B.: VER TAMBEM 9A119

a. Motores de foguete de combustivel liquido utilizaveis em "misseis", diferentes dos especiﬁcados
em 9A005, com uma capacidade total de impulso igual ou superior a 1,1 MN.

b. Motores de foguete de combustivel liquido, utilizaveis em sistemas de foguete completos ou em
veiculos aeroespaciais ndo tripulados (UAV), capazes de um alcance de pelo menos 300 km,
diferentes dos especificados em 9A005 ou 9A105.a, com uma capacidade total de impulso igual
ou superior a 0,841 MN.

9A106 Sistemas ou componentes, diferentes dos especificados em 9A006, utilizdveis em "misseis",

especialmente concebidos para sistemas de propulsio constituidos por foguetes de combustivel liquido:
a. Revestimentos ablativos para cimaras de impulso ou de combustio:
b. Tubeiras de foguete;

c. Subsistemas de controlo do vector de impulso;
Nota técnica:
Exemplos de métodos utilizados para conseguir o controlo do vector de impulso, especificados em
9A4106.c.: ’

Tubeira flexivel;

Injecgdo de fluido-ou de gas secundario;

Motor ou tubeira orientdveis;

Deflexdo do fluxo de gases de escape (palhetas ou sondas), ou

Compensadores de impulso.

LR~
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9A106 (continuag3o)

d. Sistemas de controlo de combustiveis liquidos e com aditivos sélidos (incluindo oxidantes) e
componentes especialmente concebidos ou modificados para funcionar em ambientes de
vibrag@o de mais de 10 g rms entre 20 Hz e 2000 Hz.

Nota: As unicas servovdlvulas e bombas abrangidas por 94106.d. sdo as seguintes:
a. Servovalvulas concebidas para débitos iguais ou superiores a 24
litros/minuto, a uma pressdo absoluta igual ou superior a 7 MPa, com um
. tempo de resposta do actuador inferior a 100 ms;
b. Bombas para propulsantes liquidos, com velocidades de rotacdo iguais ou
superiores a 8 000 r.p.m. ou com pressdes de descarga iguais ou superiores a
7 MPa.
9A107 Motores de foguete de combustivel sélido, utilizaveis em sistemas de foguete completos ou em veiculos
aeroespaciais ndo tripulados, capazes de um alcance de 300 km, diferentes dos referidos em 9A007, com
uma capacidade total de impulso igual ou superior a 0,841 MN.
N.B.: VER TAMBEM 9A119.
9A108 Componentes, diferentes dos especificados em 9A008, utilizaveis em "misseis", especialmente
concebidos para sistemas de propulsio constituidos por foguetes de combustivel sélido:

a. Carteres de motores de foguete, "revestimento interior" e "isglante” para os mesmos;

b. Tubeiras de foguete;

c. Subsistemas de controlo do vector de impulso.

Nota técnica:
Exemplos de métodos utilizados para conseguir o controlo do vector de impulso referidos em
9A4108.c.:
1. Tubeira flexivel;
2. Injecgdo de fluido ou de gds secunddrio;
3. Motor ou tubeira orientdveis;
4. Deflexdo do fluxo de gases de escape (palhetas ou sondas); ou
5. Compensadores de impulso.
9A109 Motores de foguete hibridos, utilizaveis em "misseis", diferentes dos especificados em 9A009, e

componentes especialmente concebidos para os mesmos.
N.B.: VER TAMBEM 9A119.
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9A110

9A111

9A115

9A116

9A117

9A118

9A119

Estruturas e laminados compdsitos € respectivos produtos, diferentes dos especificados em 9A010,
especialmente concebidos para utilizagdo nos veiculos langadores espaciais referidos em 9A004 ou
nos foguetes-sonda referidos em 9A 104ou nos subsistemas especificados em 9A005, 9A007,
9A105.a., 9A106, 9A107, 9A108, 9A116 ou 9A119, e pré-impregnados de fibras impregnadas de
resinas e pré-formas de fibras revestidas de metais para os mesmos, feitos com matrizes organicas ou
com matrizes metalicas utilizando reforgos fibrosos ou filamentosos com uma resisténcia especifica a
tracgdo superior a 7,62 x 104 m e um mddulo de elasticidade especifico superior a 3,18 x 106 m.
N.B.: VER TAMBEM 1A002, 1C010 E 1C210.

Nota:  Os tinicos pré-impregnados de fibras impregnadas de resinas abrangidos por 94110 sdo os
que utilizam resinas com uma temperatura de transigdo vitrea (Tg), apés cura, superior a

418 K (145°C) conforme determinada pela norma ASTM D4065 ou equivalente.

Pulso-reactores, utilizaveis em "misseis", e componentes especialmente concebidos para os mesmos.
N.B.: VER TAMBEM 9A011 e 9A118.

Equipamentos de apoio ao langamento, concebidos ou modificados para veiculos langadores

" espaciais, referidos em 9A004, ou foguetes-sonda, referidos em 9A104:

a. Aparelhos e dispositivos para a movimentagéo, o controlo, a activagéo ou o langamento;
b. Veiculos para o transporte, a movirentagio, o controlo, a activagio ou o langamento.

Veiculos de reentrada, utilizdveis em "misseis", e equipamentos concebidos ou modificados para os
mesmos: :

a. Veiculos de reentrada;
b. Blindagens térmicas e seus componentes, fabricados com materiais cerdmicos ou ablativos;
c. Dissipadores de calor e seus componentes, fabricados com materiais ligeiros, de elevada

capacidade térmica;
d. Equipamentos electrénicos especialmente concebidos para os veiculos de reentrada.

Mecanismos de separagdo de andares, mecanismos de separagdo e dispositivos entre-andares,
utilizaveis em "misseis".

Dispositivos de regulagio da combustdo, utilizaveis em motores, que possam ser utilizados em
"misseis", especificados em 9A011 ou 9A111.

Andares de foguete, utilizaveis em sistemas de foguete completos ou em veiculos éeroespaciais ndo
tripulados, capazes de um alcance de 300 km, diferentes dos referidos em 9A005, 94007, 9A009,
9A105,9A107 e 9A109.



DAL

e

182

Jornal Oficial das Comunidades Europeias 19.3.1999

9B

9B001

9B002

9B003

9B004

9B005

Equipamentos de ensaio, de inspecciio e de producio

Equipamentos, ferramentas e gabaritos especialmente concebidos para o fabrico ou a medi¢ao de 1aminas
e palhetas, ou pegas fundidas das respectivas extremidades, de turbinas a gas:

a. Equipamentos para solidificagdo dirigida ou para a obtengdo de monocristais;
b. Nucleos ou cascas cerimicos;

c. Equipamentos ou ferramentas para fabrico de nuicleos ceramicos;

d Equipamentos de preparagdo de moldes de cera para cascas cerdmicas;

Sistemas de controlo em linha (tempo real), instrumentos (incluindo sensores) ou equipamentos
automatizados de aquisigdo e tratamento de dados, especialmente concebidos para o "desenvolvimento"
de motores de turbinas a gas ou dos seus conjuntos ou componentes, incorporando "tecnologias”
especificadas em 9E003.a.

Equipamentos especialmente concebidos para a "produgdo” ou ensaio de vedantes de escovas de turbinas
a gas, concebidos para funcionar a velocidades periféricas superiores a 335 m/s e a temperaturas
superiores a 773 K (500°) e pegas ou acessorios especialmente concebidos para os mesmos.

Ferramentas, matrizes ou gabaritos para a unido em estado sélido de combinagBes de "superligas", titanio,
ou perfis aerodinanicos intermetalicos referidos em 9E003.2.3. ou 9E003.2.6. para turbinas a gas.

Sistemas de controlo em linha (tempo real), instrumentos (incluindo sensores) ou equipamentos
automatizados de aquisigdo e tratamento de dados, especialmente concebidos para utilizagdo com
qualquer dos seguintes tineis ou dispositivos aerodindmicos:

N.B.: VER TAMBEM 9B105.

a. Tineis aerodinimicos concebidos para velocidades iguais ou superiores a Mach 1,2, excepto os
especialmente concebidos para fins educativos com secgdes de ensaio de dimensio (medida
lateralmente) inferior a 250 mm,;

. Nota técnica:
A dimensdo da sec¢do de ensaio em 9B005.a. é o didmetro do circulo ou o lado do quadrado ou o
comprimento do rectdngulo, medidos no local da maior sec¢do de ensaio.

b. Dispositivos para simular ambientes de escoamento a velocidades superiores a Mach 5, incluindo
tineis de disparo quente, tineis de arco de plasma, tubos de ondas de choque, tineis de ondas de
choque, tineis de gas e pistolas de gas leve; ou

c. Tineis ou dispositivos aerodinimicos, excepto os bidimensionais, capazes de simular escoamentos
com niimeros de Reynolds superiores a 25 x 106.



S A R

19.3.1999

Jornal Oficial das Comunidades Europeias 183

9B006

9B007

9B008

9B009

9B105

9B106

9B115

aB116

9B117

Equipamentos de ensaio de vibragdes acusticas capazes de produzir niveis de presséo sonora iguais
ou superiores a 160 dB (com referéncia a 20 TPa), com uma poténcia de saida nominal igual ou
superior a 4 kW a uma temperatura da célula de ensaio superior a 1 273 K (1 000° C), e dispositivos
de aquecimento a quartzo especialmente concebidos para os mesmos.

N.B: VER TAMBEM 9B106.

Equipamentos especialmente concebidos para a inspecgio da integridade de motores de foguete
através de técnicas de ensaio ndo destrutivo diferentes da analise planar por raios X ou da analise
fisica ou quimica basicas.

Transdutores especialmente concebidos para a medig3o directa do atrito na parede de um fluxo de
ensaio com uma temperatura de estagnagio superior a 833 K (560° C).

Ferramentas especialmente concebidas para a produgio de componentes de rotores para motores de
turbinas obtidos através de processos ca metalurgia dos p6s, capazes de funcionar a niveis de tensdo
iguais ou superiores a 60% da tensdo de rotura a tracgio e a temperaturas de metal iguais ou
superiores a 873 K (600° C).

_Tuneis aerodinimicos para velocidades iguais ou superiores a Mach 0,9, utilizdveis para "misseis" e

seus subsistemas. ,
N.B.: VER TAMBEM 9B005.

Camaras com ambiente condicionado e cdmaras anecdicas:

a. | Cimaras com ambiente condicionado, capazes de simular as seguintes condigdes de voo:
1. Ambientes vibratérios de 10 g rms ou mais entre 20 Hz e 2 000 Hz e comunicando
forgas iguais ou superiores a S kN; ¢
2. Altitudes iguais ou superiores a 15 000 m; ou
3. Temperaturas compreendidas pelo menos entre 223 K (-50° C) e 398 K (+125° C)

b. Cimaras anecdicas capazes de simular as seguintes condxgoes de voo:

1. Ambientes actsticos a niveis de press3o sonora iguais ou superiores a 140 dB (com
referéncia a 20 1Pa) ou com uma poténcia de saida nominal igual ou superior a 4
kW;e '

2. Altitudes iguais ou superiores a 15 000 m; ou

3. Temperaturas compreendidas pelo menos entre 223 K (-50° C) e 398 K (+125° C).

"Equipamento de produgio” especialmente concebido para os sistemas, subsistemas e componentes
especificados em 9A005 a 9A009, 9A011, 9A101, 9A105 a 9A109, 9A111 e 9A116 a 9A119.

"Instalagdes de produgdo"” especialmente concebidas para os veiculos langadores espaciais referidos
em 9A004, ou os sistemnas, subsistemas e componentes especificados em 9A005 a 9A009, 9A011,
9A101,9A104 a 9A109,9A111, 0u 9A116 a 9A119.

Bancos de ensaio e mesas de ensaio para foguetes ou motores de foguete de combustivel solido ou
liquido, com uma das seguintes caracteristicas:

-a. Capacidade de suportar um impulso superior a 90 kN; ou

b. Aptos para medir simultaneamente as trés componentes axiais do impulso.



184

 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 19.3.1999

9C

9D

9D001

9D002

9D003

9D004

B L - S

Materiais

Nada.

Suporte légico

"Suportes l6gicos" especialrﬁente concebidos ou modificados para ao "desenvolvimento" dos
equipamentos ou da "tecnologia” especificados em 9A, 9B ou 9E003.

"Suportes logicos" especialmente concebidos ou modificados para a "produgdo” dos equipamentos
especificados em 9A ou 9B. '

"Suportes 16gicos” especialmente concebidos ou modificados para a "utilizagéo" de “controlos
electrénicos digitais full authority” (“FADEC”) para os sistemas de propulsio especificados em 9A
ou para os equipamentos especificados em 9B:

a. "Suportes l6gicos" utilizados nos comandos electronicos digitais para sistemas de propulsio,
instalagdes de ensaio aero-espaciais ou instalagSes de ensaio de motores aeronauticos
aerdbios; -

b. "Suportes 16gicos" tolerantes a avarias utilizados em sistemas "FADEC" para sistemas de

propuls3o e respectivas instalagdes de ensaio;

Outros "suportes logicos™:

a. . "Suportes 16gicos" para escoamentos viscosos bi e tridimensionais, validado com os dados
de ensaio obtidos em tineis aerodindmicos ou em voo, necessarios 3 modelizagdo detalhada
dos escoamentos nos motores; :

b. "Suportes l6gicos" para o ensaio de motores aeronduticos de turbina a gas ou dos seus
conjuntos ou componentes, especialmente concebidos para a aquisi¢do, a compressio € a
analise de dados em tempo real e capazes de retroacgio, incluindo o ajustamento dindmico
dos artigos em ensaio ou das condigdes de ensaio durante a realizag@o deste;

c. "Suportes 16gicos” especialmente concebidos para controlar a solidificag@o dirigida ou a
obtencio de monocristais;

d. "Suporte 16gico” em "codigo-fonte", "cddigo-objecto” ou c6digo-maquina necessario a
"utilizagdo" de sistemas de compensagio activa para controlo das folgas de extremidades de
pas de rotores (laminas).

Nota:  9D004.d. ndo abrange os "suportes logicos" integrados nos equipamentos ndo
controlados ou necessdrios ds operagdes de manuteng¢do associadas a calibragdo
ou a reparagdo ou as actualizagdes do sistema de compensagdo activa para o
controlo de folgas.
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9E003
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"Suportes logicos" especialmente concebidos para a "utilizagdo" dos produtos especificados em
9B10S5, 9B106, 9B116 ou 9B117.

"Suportes 16gicos" especialmente concebidos para a modelizagdo, simulagfo ou integragio da

concepgdo dos veiculos langadores espaciais referidos em 9A004 ou dos foguetes-sonda referidos em

9A 104, ou dos subsistemas especificados em 9A005, 9A007, 9A105.2., 9A106, 9A108, 9A116 ou

9A119.

Nota:  Os "suportes logicos" referidos em 9D103 continuam a ser abrangidos quando combinados
com o equipamento (hardware) especialmente concebido especificado em 44102.

Tecnologia

Nota: A "tecnologia" de "desenvolvimento" ou de "produgdo” especificada em 9E001 a 9E003
para motores de turbina a gds continua abrangida quando utilizada como tecnologia de
"utiliza¢do"” para reparacdo, reconstituicdo e revisdo geral. Ndo sdo abrangidos: os dados,
desenhos ou documentagdo técnicos destinados as actividades de manutencdo directamente
associadas a calibragdo, remogdo ou substitui¢do de unidades substituiveis na linha da
[frente danificadas ou irreparaveis, incluindo a substituigdo de motores completos ou de
modulos de motores.

"Tecnologia", na acep¢do da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento" dos
equipamentos ou dos "suportes légicos" especificados em 9A001.c., 9A004 a 9A011, 9B ou 9D.

"Tecnologia”, na acepgdo da Nota Geral sobre Tecnologia, para a "produgio” dos equipamentos
especificados em 9A001.c., 9A004 a 9A011, ou 9B.

Nota:  Para a "tecnologia” de reparagdo das estruturas, laminados ou materiais abrangidos , ver
1E002.f.

Outra "tecnologia™:

a. "Tecnologia" "necesséria" para o "desenvolvimento" ou a "produggo" de qualquer dos
seguintes componentes ou sistemas de motores de turbina a gas:

1. Léaminas ou palhetas de turbinas a gas ou proteccdes das respectivas extremidades,
obtidas a partir de ligas de solidifica¢do dirigida (DS) ou monocristalinas (SC), que
tenham (na direcgio 001 do Indice de Miller) um tempo de resisténcia a ruptura
superior a 400 horas a 1.273 K (1.000°) com uma tensdo de 200 MPA, com base
nos valores médios das caracteristicas dos materiais;

2. Camaras de combustdo multiplas funcionando a temperaturas médias a saida do
queimador superiores a 1 813 K (1 540° C), ou cdmaras de combustio que
incorporem camisas de combustio isoladas termicamente, camisas ndo metalicas ou
cascas nio metalicas;
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9E003 a. (continuagdo)

10.

11.

12.

Componentes fabricados a partir de materiais "compésitos" organicos concebidos
para funcionar a temperaturas superiores a 588 K (315° C), ou a partir de materiais
"compésitos" de "matriz" metélica, materiais de "matriz" ceramica, materiais
intermetalicos ou materiais intermetalicos reforgados, especificados em 1A002 ou
1C007;

Laminas, palhetas, ou protecgdes das respectivas extremidades, ou outros
componentes de turbinas no arrefecidos, concebidos para funcionar a temperaturas
do gas iguais ou superiores a 1 323 K (1 050° C);

Laminas ou palhetas de turbinas, ou protecgdes das respectivas extremidades,
arrefecidas, diferentes das referidas em 9E003.a.1., expostas a temperaturas do gas
iguais ou superiores a 1 643 K (1 370° C);

Combinagdes perfil acrodindmico-disco de liminas que utilizem unides em estado
sélido;

Componentes de motores de turbina a gés que utilizem a "tecnologia” de "soldadura
por difusio" especificada em 2E003.b.;

Componentes rotativos de motores de turbina a gas tolerantes a danos que utilizem
materiais obtidos através de processos da metalurgia dos pés especificados em
1C002.b.; ’

"FADEC" para motores de turbina a gis e motores de ciclo combinado e seus
componentes de diagndstico conexos, sensores € componentes especialmente
concebidos para os mesmos;

Sistemas com geometria ajustavel do percurso do escoamento e sistemas de

controlo associados para:

a. Turbinas geradoras de gés;

b. Turbinas de ventilador ou de poténcia;

c. Tubeiras propulsoras;

Nota 1: Os sistemas com geometria ajustivel do percurso do escoamento
e os sistemas de controlo associados referidos em 94003.a.10.
ndo incluem as palhetas-guia de entrada, os ventiladores de
passo varidvel, os estatores varidveis ou as valvulas de sangria
para compressores.

Nota 2.: 9E003.a.10. ndo abrange a "tecnologia” de "desenvolvimento" au
de "produgdo” para a geometria ajustavel do percurso de
escoamento para o impulso invertido.

Sistemas de controlo das folgas das extremidades de pas de rotores (1aminas) por
recurso 2 "tecnologia” de compensagio activa limitada a uma base de dados de
concepgio e de desenvolvimento; ou

Pas ocas de corda grande de ventiladores sem apoio parcial da envergadura;

b. "Tecnologia" "necessaria" ao "desenvolvimento" ou & "producao” de:

1.

Modelos aeronuticos para tineis aerodindmicos, equipados com sensores nao
intrusivos e capazes de transmitir dados dos sensores para o sistema de aquisi¢ao de
dados; ou

Pas de hélices ou turboprops "compésitos” capazes de absorver mais de 2 000 kW a
velocidades de voo superiores a Mach 0,55;
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9E003 (continuagio)
c. "Tecnologia" "necessaria" para o "desenvolvimento" ou a "produgdo” de componentes de

motores de turbina a gis que utilizem processos de perfuracio por "laser", jacto de dgua,
ECM ou EDM para realizar furos, com qualquer dos seguintes grupos de caracteristicas:

1.

"Tecnologia
1.

2.

Todas as seguintes caracteristicas: .

a. Profundidades superiores a 4 vezes o didmetro;

b. Didmetros inferiores a 0,76 mm; e

c. Angulos de incidéncia iguais ou inferiores a 25 graus; ou

Todas as seguintes caracteristicas:

a. Profundidades superiores a 5 vezes o didmetro;

b. Diametros inferiores a 0,4 mm; e

c. Angulos de incidéncia superiores a 25 graus;

Nota técnica:

Para efeitos de 9E003.c., o dngulo de incidéncia é medido a partir de um plano
tangente a superficie do perfil aerodindmico no ponto de mtersecg:ao do eixo do
furo com a superficie do perfil aerodindmico.

necessaria" para:

O "desenvolvimento" de sistemas de transferéncia de poténcia de helicépteros ou de

"aeronaves" de rotores ou de asas inclinaveis; ou
A "producdo” de sistemas de transferéncia de poténcia de helicopteros ou de
"aeronaves" de rotores ou de asas inclinaveis;

"Tecnologia” para o "desenvolvimento” ou a "produgio” de sistemas de propulsio

de veiculos terrestres constituidos por motores diesel alternativos, todas as
caracteristicas seguintes:
a. "Volume paralelepipédico” igual ou inferior a 1,2 m3;

b. Poténcia total superior a 750 kW com base na Directiva 80/1269/CEE ou

na norma ISO 2534 ou suas equivalentes; ¢
c. Poténcia volumlca superior a 700 kW/m3 de volume paralelepipédico;

Nota técnica:

"O volume paralelepipédico” é definido, em 9E003.e.1.a, como sendo o produto de

trés dimensdes perpendiculares medidas da seguinte forma:

Comprimento: O comprimento da cambota, medido entre a flange dianteira e a

face do volante;

Largura: A maior das dimensdes seguintes:
a. Distdncia exterior entre tampas das valvulas
b. Distdncia entre as arestas exteriores das cabegas dos
cilindros; ou
c. Didmetro do carter do volante.
. Altura: A maior das dimensdes seguintes:
a. Distdncia do eixo da cambota a superficie da tampa das

vdlvulas (ou da cabega do motor) adicionada do dobro

do curso; ou
b. Didmetro do carter do volante.
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9E003 e. {continuag&o)
2. "Tecnologia" "necessaria" a "produgio” de componentes especialmente concebidos para
motores diesel de grande poténcia:

a. "Tecnologia" "necessaria" a "produgio” de motores, com todos 0s componentes
seguintes, que utilizem materiais cerdmicos especificados em 1C007:

1. Camisas de cilindros;

2. Embolos;

3. Cabegas de cilindros; e

4 Um ou mais componentes (incluindo janelas de escape, turbocompressores,
guias de valvulas, conjuntos de valvulas ou injectores de combustivel
isolados);

b. “Tecnologia" "necessaria" 3 "produgdo” de turbocompressores com um andar de
compressio, com todas as seguintes caracteristicas:

1. Funcionamento a taxas de compressdo iguais ou superiores a 4:1;

2. Caudais massicos na gama dos 30 a 130 kg/minuto; e

3. Superficie de escoamento variavel nas secgdes do compressor ou da
turbina;

c. "Tecnologia" "necesséria" & "produgdo” dg sistemas de injecgdo de combustivel
com capacidade combustiveis especialmente concebida para utilizar varios (p. ex.,
gasoleo ou combustivel para motores de reacgo) cobrindo uma gama de
viscosidades desde a do gasdleo (2,5 cSta 310,8 K (37,8° C) até a da gasolina (0,5
¢St a 310,8 K (37,8° C)), com ambas as segumtes caracteristicas:

1. Quantidade injectada superior a 230 mm® por injecgio e por cilindro; e

2. Meios de controlo electrénicos especialmente concebidos para alterar
automaticamente as caracteristicas do regulador conforme as propriedades
do combustivel, de modo a fornecer as mesmas caracteristicas de binério, -
utilizando os sensores apropriados;

3, "Tecnologia" “necessaria" ao "desenvolvimento" ou & "produgio” de
motores diesel de grande poténcia para a lubrificagdo das paredes dos
cilindros, por pelicula liquida, s6lida ou em fase gasosa (ou em
combinagio), que permitam funcionar a temperaturas superiores a 723 K
(450° C), medidas na parede do cilindro, na extremidade superior do curso
do segmento mais alto do émbolo.

Nota técnica:
A expressdo ‘motor diesel de grande poténcia’ designa um motor diesel
com uma pressdo efectiva média ao freio igual ou superior a 1,8 MPa, a
uma velocidade de rotagdo de 2 300 rpm na condigdo de a velocidade
nominal ser igual ou superior a 2 300 r.p.m..

9E101 "Tecnologia", na acepgio da Nota Geral sobre Tecnologia, para o "desenvolvimento” ou a "produgio”

de bens especificados em 9A101, 9A104 a 9A111 ou 9A115 a 9A119.
9E102 "Tecnologia", na acepgdo da Nota Geral sobre "Tecnologia" para a "utilizagdo" de: veiculos

langadores espaciais especificados em 9A004, ou bens especificados em 9A005 a 9A011, 9A101,
9A104 a9A111,9A115a9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 ou 9D103.
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ANEXO 11

Lista referida no artigo 3° da Decisdo 94/942/PESC e no n° 1, alinea a), do artigo 6° do Regulamento (CE)
n® 3381/94

(Lista comum dos destinos para os quais podem ser aplicadas formalidades simplificadas)

1. Podem ser adoptadas autorizagdes gerais para os bens de dupla utilizagiio a enviar para certos destinos, e
especialmente para as exportagBes destinadas aos Estados abaixo indicados, que aderiram ou cooperam
plenamente com todos os regimes pertinentes em matéria de no proliferagio e de controlo de mercadorias

sensiveis:

Austrélia

Canada

Japdo

Nova Zelandia -
Noruega -

Suiga

Estados Unidos

2. Nio fica excluida a adopgdo de idéntico procedimento para as exportagGes para outros paises de destino.

3. Os Estados-Membros informar-se-30 mutuamente e informardo a Comissdo dos processos simplificados que

aplicarem para outros destinos.
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ANEXO Il

Directrizes referidas no artigo 4° da Decisfio 94/942/PESC e no artigo 8° do Regulamento (CE) n°® 3381/94

(Acordo dos Estados-Membros sobre as directrizes)

Ao decidirem da eventual concessdo de uma autorizagdo de exportagdo, os Estados-Membros terdo em conta os seguintes

factores:

a)  Os compromissos decorrentes de acordos internacionais em matéria de ndo proliferagdo e de controlo de mercadorias

sensiveis;

b)  As suas obrigagdes decorrentes de sangBes impostas pelo Conselho de Seguranga das Nagdes Unidas ou decididas na
Uni%o Furopeia ou noutras organizag¢des internacionais (nomeadamente embargos ao comércio, ao armamento €

equipamento militar, ou aos bens de dupla utilizag3o), -

c) Aspectos de politica interna, externa e de seguranga, incluindo, quando aplicavel, os abrangidos pelos critérios acordados
nos Conselhos Europeus do Luxemburgo, de Junho de 1991, e de Lisboa, de Junho de 1992, em matéria de exportagdo
de armas convencionais;

d) A utilizagdo final prevista ¢ o risco de desvio.

Os Estados-Membros trocardo opinides sobre estas directrizes, consoante for adequado, a fim de nelas introduzirem as

alterages que se revelarem necessérias.”
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Anexo IV
Lista referida no artigo 5° da Decisiio e no n° 1, alinea b), do artigo 19° do Regulamento (CE) n° 3381/94

(Lista comum dos bens de dupla utilizagdo cujo comércio intracomunitario estd sujeito a autorizagdo durante o periodo
transitério)

NB: As descrigdes infra sio titulos abreviados das respectivas entradas. Para referéncias completas, ver Anexo L.

NSG — LISTA DE DESENCADEAMENTO — PARTE 1 DA INFCIRC 254

(Estes produtos sdo também abrangidos pelo artigo 21° do Regulamento (CE) n° 3381/94)

0B001  Fabricas de separagio de isotopos de "uranio natural" e "urinio empobrecido" e "materiais cindiveis especiais”
0B002  Equipamento auxiliar para instalagdes de enriquecimento.

0B004  Instalagdes de producdo de agua pesada, deutério ou compostos de deutério, e respectivos componentes.
0B006  Instalagdes de reprocessamento de elementos de combustivelAirradiados de "reactores nucleares".

0C002  Apenas os seguintes materiais cindiveis: - -t

a) Plutonio recuperado; -
b) "Uranio enriquecido nos isétopos 235 ou 233" a mais de 20%.
0D001  Namedida em que se refira a 0B001, 0B002, 0B004, 0B006 e 0C002.

0E001  Na medida em que se refira a 0B001, 0B002, 0B004, 0B006 ¢ 0C002.

CONTROLO ESTRATEGICO DA COMUNIDADE

3A002.g Padrdes atémicos de frequéncia.

4A001.b Computadores electrénicos e equipamentos associados, bem como "conjuntos electrénicos" ¢ componentes
especialmente concebidos para os mesmos, com caracteristicas ou fungdes que superem os limites definidos na
Categoria 5, Parte 2 ("Seguranga da Informagao").

4D003.c "Suportes logicos" com caracteristicas ou fungdes que superem os limites definidos na Categoria 5, Parte 2
("Seguranga da Informagao");
com excepedo de:
"suportes logicos" com caracteristicas ou fungdes descritas no ponto 1 da Categoria 5, Parte 2, do presente
Anexo e sem capacidade de cifragem ou decifragem de extremo a extremo.

Categoria 5 Todos os bens enumerados na Parte 2 ("Seguran¢a da Informagao)", com excepgdo de:
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1. Radiotelefones moveis ou portateis concebidos de acordo com normas civis nacionais, regionais ou

internacionais reconhecidas, por exemplo, radiotelefones moéveis ou portateis para utilizagio com
sistemas de radiocomunicagdes celulares civis de tipo comercial;

2. Estacdes de radiocomunicagdes celulares civis e de tipo comercial com todas as seguintes
caracteristicas:
a. de utilizagdo limitada a radiotelefones sem capacidade para empregar técnicas criptograficas
no trafego de mensagens entre aparelhos portateis a ndo ser através de ligagdes directas entre o
radiotelefone e a estagdo (conhecidas por "Air Interface” — interface aérea); e
b. sem capacidade para empregar técnicas criptograficas no trafego de mensagens excepto
através da interface aérea,

3. Equipamento especificado em 5B002 para o equipamento descrito no ponto 2 supra;

4. "Suportes 16gicos", quando incorporados como parte do equipamento cujas caracteristicas ou fungdes
se encontram descritas nos pontos 1 a 3 supra;

5. Bens com todas as seguintes caracteristicas:
a) a disposigio do publico em virtude de serem vendidos directamente, sem restri¢bes, em
pontos de venda a retalho, através de qualquer das seguintes modalidades:
venda directa;
venda por correspondéncia
transacgdo electronica
encomenda por telefone

wha -

b) cuja funcionalidade criptografica ndo possa ser facilmente modificada pelo utilizador

c) concebidos para serem instalados pelo utilizador sem necessidade de assisténcia técnica
importante por parte do fornecedor; €

d) cujas particularidades possam, se necessirio, ser fornecidas a pedido, as autoridades
competentes do Estado-Membro em que o seu exportador se encontra estabelecido, para que
verifiquem se correspondem ou ndo s caracteristicas enumeradas nas alineas a) a ¢) supra;

6. "Tecnologia" para a "utilizagdo" do equipamento descrito nos pontos 1 a 5 supra.”

6A001 Sistemas e equipamentos actsticos.

6D003.a. "Suportés logicos" para o process;amento em tempo real de dados actisticos.

TECNOLOGIA DA DETECCAO

1C001 Materiais especialmente concebidos para absorverem ondas electromagnéticas, ou polimeros
intrinsecamente condutores.

1D103 "Suportes logicos" especialmente concebidos para a analise de parimetros de detecgdo, como a
reflectividade ao radar e as assinaturas ultravioletas/infravermelhas ou acusticas.

6B008 Sistemas pulsantes para a medigio da sec¢do transversal de radares, que emitam impulsos de duragéo igual

ou inferior a 100 ns, bem como componentes especialmente concebidos para esses sisternas.
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6B108 Sistemas especialmente concebidos para a medigio da seccdo transversal dos radares, utiliziveis para
misseis e respectivos sistemnas.

TECNOLOGIA MTCR

9A005 Sistemas de propulsio de foguetes com combustivel liquido.

9A007.a. Sistemas de propulsio de foguetes com combustivel sélido, com uma capacidade de impulso superior a 1,1

. MNs.

9A008.d.  Tubeiras méveis ou sistemas de controlo do vector de impulso por injec¢io secundaria de fluido
especialmente concebidos para sistemas de propulsio com combustivel sélido.

9A009.a. Sistemas hibridos de propulso de foguetes, com uma capacidade de impulso total superior a 1,1 MNs.

9A108.c. Sistemas ‘de controlo do vector de impulso, especialmente concebidos para sistemas de propulsio com
combustivel solido.

9A119 Andares de foguete.

9BI115 "Equipamento de produgdo", especialmente concebido para os sistemas, subsistemas e componentes
especificados em 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A108.c. e 9A119. _

9B116 “Instalagdes de producio", especialmente concebidas para os sistemas, subsistemas especificados
em 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A108.c. e 9A119. B

9D001 "Suportes logicos" necessarios para o "desenvolvimento" de equipamentos ou "tecnologia” especificados
em 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A108.c., 9A119, 9B115 ¢ 9B116.

9D101 "Suportes 16gicos" especialmente concebidos para a "utilizagdo" dos bens especificados em 9B116.

9D103 "Suportes logicos" especialmente concebidos para a modelizag@o, simulagdo ou concepgdo da integracéo dos
sistemnas especificados em 9A007.a., 9A108.c. ou 9A119.

9E001 "Tecnologia" para o "desenvolvimento" de equipamento especificado em 9A005, 9A007.a., 9A008.d,,
9B115 e 9B116.

9E002 “Tecnologia" para a "produgiio" de equipamento especificado em 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115
e 9B116.

9E101

"Tecnologia” para o "desenvolvimento" ou "produgdo" de equipamento especificado em 9A108.c.
ou 9A119. :

CONVENCAO ARMAS QUIMICAS

1C351.d.4
1C351.d.5

Ricino
Saxitoxina.

Os bens especificados em 0B001, 0B002, 0B004, 0B006, 0C002, 4D003.c. e na Categoria 5, Parte 2, estdo igualmente
sujeitos ao disposto no n°2 do artigo 7° do Regulamento (CE) n° 3381/94 relativamente a todos os destinos, incluindo os
enumerados no Anexo II da decisdo.
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ANEXOV
LISTA REFERIDA NO ARTIGO 6° DA DECISAO 94/942/PESC
E NON°1 DO ARTIGO 20° DO REGULAMENTO (CE) N° |
3381/94
NB: Xa = excepgles relativamente as quais serd tomada, no final do periodo transitério, uma
decisio sobre a inclusio definitiva dos bens no ambito de aplicagio da
regulamentagio referente aos bens de utilizagio dupla.
Xb = excepgdes que serdo eliminadas no decurso do periodo transitério.
RUBRICAS DK D EL E F 1 AT P FI SE UK
0A00! Xa Xa Xa
0A002 Xa
0B0O1 Xa
0B003 Xa
0B004 Xa
0B005 Xa Xa Xa
08008 Xa
0B009 Xa Xa Xa
0C001 Xa Xa Xa
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RUBRICAS DK EL F AT Fl SE UK
0C002 - Xa Xa [Xa
0C003 Xa Xa Xa
0C004 Xa Xa { Xa
0C005 Xa Xa
0D001 Xa

0E001 Xa Xa(*)
1A102 Xb Xb

1A202 Xa

1B001 Xb

1B002 Xb

1B101 Xb

1B115 Xb

1B116 Xb Xa

1B226 Xa

1B231 Xa(l)

1B233 Xa

1C007 Xb

1C012 Xa

1C101 Xa Xa Xa

1C107 Xb

TC1076 Xb

1CI111 Xa Xb

1C116 Xb Xa

1C117 Xb

1C216 Xa

1C233 ST

1C335 Xa ()

(*) Limitado ao que se refere as rubricas 0A001, 0B005, 0B009, 0C003, 0C004, e 0C005.
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'RUBRICAS DK | D EL E T I AT FI SE UK

1C239 Xa Xa

TC350 Xa

1C350/4 Xa Xa

1C350/23 Xa Xa Xa Xa

1C350/29 Xa Xa

1C351 Xa

1C352 Xa

1C353 Xa

1D001 Xb

1D101 Xb

1EQ01 Xa Xb

TE00Z Xb .

TETOT Xa Xb X2 )

TET02 Xa Xb Xa()

1E103 Xb

1E104 Xb

1E201 Xa(l)

2B004 Xb -

2B104 Xb

78109 Xb

2B116 Xb

2D001 Xb

2D101 Xb

2E001 Xb Xb (4)

2E002 Xb Xb (4)

3ET01 X5 X603

3A001.a.1 Xb

3A001.a.2 Xb

3A00L.e.l.c ] Xa

3A101.a 1 Xb

3A101.b Xb

3A20l.ac Xa

3A228 Xa

3A229 Xa Xa
3A231 Xa ‘
3A232 Xa Xa
3DI0l Xb

3E001 Xb

3E101 Xb Xa

3E102 Xb

3E201 Xa

4A001.a.1 Xb

4A001.a.2 Xb Xa
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RUBRICAS DK EL F AT P FI SE UK
4A101 Xb
4AT02 Xb
4E001 Xb
5A101 Xa Xb Xa
SEI01 Xb
6A002 Xb
6A002.a.1,b,d.1,e Xa
6A003.2.5,b.1,b.2 Xa
6A004.c Xa
6A007b & ¢ Xb
6A008 Xb
6A102 Xb Xa
6A107 Xb
6A108 Xb
6A108.a Xa
6A203 Xa
6A225 Xa
6A226 Xa
6D001T Xb
6D002 Xb
6D003 Xb
6D102 Xb Xa(6)
6D103 Xb
6E001 Xb
6E002 Xb
6E101 Xb Xa(7)
6E201 Xa(8)
7A001.a,b,c Xb
7A001.c Xa
7A002.a & b Xb
7A002.b Xa
TA003 Xa Xb Xa Xa
7TA004 Xb Xa
TA005 Xb Xa
7A006 Xb
TAT0I Xb
7A102 Xa Xb
TA103 Xb Xa
7A104 Xb
TA105 Xb
TAT06 Xb
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RUBRICAS DK EL F AT P F1 SE UK
TAl11S Xb Xa
7ATI6 Xa | Xb
7A117 Xa Xa Xb Xa Xa
7B001 Xb Xa
7B002 Xb
7B003 Xa Xb Xa
7B102 Xb
7B103 Xa Xb Xa Xa
7D001 Xa Xb Xa
7D002 Xb Xa
7D003 Xb Xa
7D101 Xa Xb Xa Xa
7D102 Xb Xa
7D103 P Xb Xa Xa
7E001 Xa Xb
7E002 Xa Xb
7E003 Xa Xa Xb (9)
7E004.b.5 Xb Xa
7E101 Xa Xb Xa(10) Xa
7E102 Xb Xa
7E104 Xb Xa
8A002.0.3 Xa
ep
8D002 Xa
8E002.a Xa
9A001 Xb
9A004 Xa Xb Xa Xa
9A006 Xa Xb
9A007 Xa Xa Xb
9A007.a Xa
9AQ08 (que ndo Xa Xb
sejam d)
9A009 Xa Xb
9A010 Xb
9A011 Xb Xa
9A101 Xb
9A104 Xa Xb Xa Xa
9A105 Xa Xa Xb Xa Xa
9A106.b Xb Xa
9A106.c Xa Xb Xa
2)A106 (exceptobe Xb
9A107 Xb
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"RUBRICAS DK EL E F AT P FI SE UK

9A108 (excepto c) Xb

9A109 Xa Xb Xa

9A110 Xb

9A1l1l Xb

9Al115 Xa Xb

9A116 Xa Xa Xb Xa Xa
9A117 Xa Xb Xa

JAITS Xa |[Xb | Xa

9B005 Xb

9B105 Xa Xb Xa

9B106 Xb Xa

9B117 Xb Xa

9D001 Xa Xb Xa(ll) Xa
9D002 Xa Xb

9D003 Xb

9D004 _ Xb

9D101 Xa Xb Xa Xa
9D103 Xb Xa

9E001 Xa Xb Xa(12) Xa
9E002 Xa Xb Xa(13) Xa
9E003 Xb

9ET01 Xa Xb Xa (19 Xa
9E102 Xa Xb Xa (15) Xa
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Notas constantes da coluna da Franca:

M

@)
€))
@
)
6
Q)
8)
©)
(10)

(D
(12)
(13)
(14)
(15)

Artigos propostos pela Franga para a Declaragdo de Dublim revista; retirados do Anexo V se incluidos
em Dublim.

Na medida em que se refira aos 1C001, 1C101, 1C107b, 1D103.

Na medida em que se refira ao 1D103.

Na medida em que se refira ao 2B104.

Excepto no que respeita ao 2B104.

Na medida em que se refira ao 6A108a.

Na medida em que se refira aos 6A102, 6A108a, 6B108.

Na medida em que se refira aos 6A003a5, bl, b2, 6A203, 6A225.

Na medida em que se refira aos 7A001¢c, 7A002b, 7A003, 7A004.

Na medida em que se refira aos 7A001c, 7A002b, 7A003 a 7A005, 7A103, 7A115, 7A117, 7B103,
7D101 (na medida em que se refira aos 7A001c, 7A002b, 7A003 a7A005, 7A103, 7A115, 7B103),
7D102, 7D103. ) ,

Excepto no que respeita aos 9A001, 9A002, 9A003, 9A010 e 9A110.

Excepto no que respeita aos 9A001, 9A002,9A003, 9A010 e 9A110.

Na medida em que se refira aos 9A110 and 9A011.

Salvo no que respeita aos 9A110, 9A111.

Na medida em que se refira aos 9A004, 9A005, 9A007a, 9A008d, 9A011, 9A104, 9A105, 9A106¢,
9A109,9A115a9A119."




